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INTRODUCTION 


__ Par sa conception et sa présentation, cet ouvrage prétend 
être, dans le domaine des semi-conducteurs, l'équivalent du 
« Lexique officiel des lames radio » qui fut créé, en 1941, par 
L. Gaudillat, et qui est devenu, depuis, un outil indispensable à 
tous ceux qui touchent à la radio et à l'électronique autrement 
que par la théorie pure. Le présent Guide ne contient donc que 
des enseignements essentiellement pratiques; il n'y est fait 
mention ni des courbes caractéristiques, ni de paramètres de 
quadripôles. 

Les semi-conducteurs décrits sont ceux pour lesquels les 
fabricants communiquent des caractéristiques détaillées et qui, 
de plus, se trouvent réellement dans le commerce ou, du moins, 
font partie des schémas publiés dans la littérature. Dans certains 
cas, il s’agit de caractéristiques encore provisoires, pouvant 
subir des modifications dont il sera tenu compte lors des éditions 
suivantes de l'ouvrage. 
se Très souvent, deux ou plusieurs semi-conducteurs, ayant des 
numéros d'appellation consécutifs, ne diffèrent que par une 
seule caractéristique. Dans de tels cas, toute la « famille » de 
types ‘se trouve, généralement, représentée sur une même ligne, 
et c'est dans la colonne « Observations » qu'on trouve, précisées 
par des signes de renvoi, les différences de caractéristiques. 
Si, par exemple, la colonne « Type » contient une mention telle 


que « BCY 30, 1°, 20 », cela signifie que les caractéristiques des 
transistors BCY 30, BCY 31, et BCY 32 ont été résumées sur 
une même ligne. Dans le cas de cet exemple, les trois transistors 
ne diffèrent que par leur gain en courant, et dans la colonne 
« Observations » on trouvera les mentions *R = 13..55, 
nr = 17.70. On devinera sans peine que la première de ces 
mentions se rapporte au BCY 31 et la seconde au BCY 32. 

A moins de mention particulière dans la colonne « Observa- 
tions », deux ou plusieurs transistors mentionnés sur une même 
ligne sans signe de renvoi (tels que 2 N 389, À, c'est-à-dire 
2 N 389 et 2 N 389 A) ne diffèrent pas par les caractéristiques 
mentionnées dans ce recueil. C'est alors, le plus souvent, par 
la forme du boitier, par des essais climatiques ou mécaniques, 
par le courant résiduel ou encore par la tension de saturation 
qu'ils se distinguent. On notera qu’une mention telle que 
« 2 N 444, 5 A » signifie : 2 N 444 A et 2 N 445 A. 

Le fabricant mentionné dans la colonne correspondante est 
celui dont la documentation a servi pour la rédaction de ce 
recueil: il n’est donc pas nécessairement le seul à produire un 
type donné. Parfois, les caractéristiques d'un même type sont 
mentionnées, par ses divers fabricants, avec des différences non 
négligeables. Dans un tel cas, les principales différences sont 
indiquées. 
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Transistors bipolaires à jonctions 


La définition des caractéristiques mentionnées pour les tran- 
sistors à jonctions est donnée dans le tableau qui a été reproduit 
-en fin de volume, sur la troisième page de couverture. Ce tableau 
correspond exactement à une page du recueil, avec la seule 
différence que les renseignements correspondant aux diverses 
colonnes, ainsi que la signification des abréviations utilisées 
y sont indiqués à la place des valeurs. 

Dans la première calonne du recueil de caractéristiques, on 
trouve, pour chaque type, un numéro (21 à 99) désignant celui 


des tableaux du classement par fonctions (page 110) où on : 


trouvera des types de caractéristiques voisines. 
Ces tableaux sont numérotés selon le code suivant : 


PREMIER CHIFFRE 
Dissipation maximale PL} 


SECOND CHIFFRE 
Tension maximale 
de collecteur Vcu 


1 0.9 V 
2 0.150 mW 2 9.15 V 
3 151.500 mW 3 16..25 V 
4  0,51..1,5 W 4 26..40 V 
5 1,51..5 W 5 41.60 V 
6 5,1..15 W 6 61..90 V 
7  15;1..50 W 7 91.150 V 
8 51.150 W 8 151.250 V 
9 > 150 W 9 > 250 V 


Si deux transistors, indiqués sur une même ligne, diffèrent 
par leur tension maximale de collecteur, le tableau peut être 
indiqué par une mention telle que « 33/4 ». Cela signifie que le 
premier des deux transistors figure sur le tableau 33, et le second 
Sur le tableau 34, 

Les types précédés du signe + (colonne « Technologie ») 
sont déconseillés, par leur fabricant, pour des réalisations nou- 
velles et ne figurent pas dans le classement par fonctions. 


A l'intérieur de chaque tableau de ce classement, on trouve 
d'abord les p-n-p au germanium, puis les n-p-n au germanium, 
puis les p-n-p au silicium, et finalement les n-p-n au silicium. 
Les types B.F. sont classés par gain en courant croissant, les 
types H.F. par fréquence de transition (f,) croissante. Toutes 
les caractéristiques n'étant pas indiquées dans le classement par 
fonctions, il sera parfois nécessaire de se reporter au classement 
général pour des données complémentaires. 

Si on ne trouve pas le type souhaité dans le tableau cor- 
respondant aux caractéristiques qu'on s'est imposées, il est 
généralement possible d'utiliser un type dont la puissance 
dissipée ou la tension maximale de collecteur sont supérieures. 
Ainsi, les transistors figurant dans le tableau 23 peuvent souvent 
être remplacés par ceux des tableaux 24 (tension plus élevée), 
33 (puissance plus élevée) ou 34 (puissance et tension plus 
élevées), mais non pas par ceux classés sous 32 ou 42 (puis- 
sance plus élevée, mais tension plus faible). En d'autres termes, 
ir ne suffit pas que le nombre soit supérieur; il faut aussi que 
chacun des chiffres le soit. 

Étant donné que les utilisateurs de ce recueil n'auront géné- 
ralement pas à acheter des transistors japonais, mais seulement 
à en remplacer lors d’un dépannage, seules les caractéristiques 
nécessaires dans un tel cas ont été indiquées (page 99). Les 
transistors japonais (leur appellation commence toujours par 
2 SA... 2SB., 2SC.…, S 2D..) font ainsi l'objet d'une liste 
spéciale, qui ne comporte que le tableau de remplacement et 
quelques caractéristiques essentielles. 

Comme dans, le cas des transistors à jonctions, il est tou- 
jours relativement facile de se retrouver dans les trois fils de 
sortie, la disposition des connexions n'a pas été mentionriée 
pour ce type de semi-conducteurs. Cette disposition pourra être 
déterminée en remarquant que : 


e Le collecteur est généralement marqué par un point 
de couleur. 


e Souvent, le boîtier du transistor comporte un ergot près 


de la sortie d'émetteur. 


e Dans le cas d’un boîtier métallique ou en verre, et si 
les trois fils de sortie sont disposés en ligne, celui du milieu 
correspond à la base. Dans le cas des boîtiers en matière plas- 
tique (transistors au silicium) on a souvent la disposition émetteur- 
collecteur-base, lé transistor étant vu des sorties et disposé 
avec le côté plat vers le haut. 


e Dans le cas d’une disposition triangulaire, il suffit de 
suivre le sens des aiguilles d'une montre pour trouver, dans 
l'ordre, émetteur - base - collecteur, le transistor étant vu de 
dessous. La disposition base-émetteur-collecteur est utilisée pour 
certains transistors H.F. 


e Dans les transistors de puissance, le collecteur. est 
généralement relié au boitier: la vis de fixation sert de connexion. 
La connexion d'émetteur possède alors souvent une section 
plus grande que celle de base. 


e Dans certains transistors de faible ou moyenne puissance, 
c'est la base qui est réunie au boitier. 


e En cas de doute, il.est toujours facile de déterminer le 
sens de conduction des jonctions à l’aide d’un ohmmètre à pile 
dont la polarité est connue. Si un transistor comporte quatre fils 
de sortie, l’un d'eux, facile à déterminer à l'ohnmmètre, est relié 
au boitier. à 


Transistors à effet de champ 


La partie du recueil consacrée aux transistors à effet de 
champ comprend un tableau purement explicatif (page 154). 
Disposé de la même façon que le tableau principal (classement 
alphanumérique des types, page 176), il donne, dans ses colonnes, 
des commentaires quant aux caractéristiques mentionnées ét 
quant aux abréviations utilisées. A la suite du classement prin- 
cipal, on trouve, page 177, un tableau de dessins. précisant 
les diverses dispositions des connexions. Il est suivi de neuf 


tableaux récapitulatifs (pages 178 à 182), concernant autant 
d'applications, et dans lesquels le classement a été effectué 
en fonction d'une caractéristique particulière (types à usage 
général, types V.H.F.-U.H.F., types à deux gates, types de 
commutation ou « choppers », types B. F. à faible bruit, à faible 
courant de fuite de gate, à haute tension, et doubles). 

Dans le cas des types offerts simultanément par tous les 
principaux fabricants de transistors à effet de champ, aucune 
mention n'est faite dans la colonne « Fabricant » du classement 
général. 


Diodes 


Les tableaux des diodes semi-conducteurs sont essentiel- 
lement destinés au cas où on désire connaître les caractéristiques 
essentielles d'une diode dont on a relevé l'appellation dans un 
montage ou sur un schéma. Le fabricant n'est donc indiqué 
que si une similitude ou identité de codes d'appellation (pour 
des produits différents) risque de conduire à une confusion. 


Diodes de redressement 


Colonne « Technologie » : 


Première lettre : 


G : Germanium. S : Silicium. 
Deuxième lettre : 
A : Avalanche contrôlée. M : Microjonction. 
C : Diode à contact O_ : Pointe d'or. 
(à pointe). P : Planar. | 
D : Jonction diffusée. Q : Quatre diodes à jonc- 
J : Diode à jonction. 


tion, montées en pont. 


Troisième lettre : 


B Fixation par bouton. R Fourni monté sur ra- 
C Boîtier céramique. diateur. 

E Enrobage plastique. S Subminiature verre. 

M : Boîtier métal. V : Boîtier verre. 

P :«  Press-fit » (fixation 


par sertissage). 


Colonne 1,om. — Courant maximal admissible en redrésse- 
ment monophasé, ou, à défaut, courant continu direct maximal. 


Colonne Tension maximale périodique. — Les valeurs 
de la tension maximale de crête sont citées dans l'ordre des 
numéros de type donnés dans la première colonne. — Exemple : 


Pour « BAY 44.46 », la colonne de tension maximale indique 
« 50 - 150 - 300 ». Cela signifie que la tension maximale est de 
50 V pour BAY 44, de 150 V pour BAY 45, et de 300 V pour 
BAY 46. 

Si la valeur de la tension maximale est contenue dans le 
code d'appellation, elle y est remplacée par le signe (*). — 
Exemple : Pour BY 137(*), la colonne de tension maximale 
indique « (*) Vu en V (400 et 800) ». Cela signifie que la tension 
maximale est de 400 V pour BY 137/400, et de 800 V pour 
BY 137/800. La mention « (*) Vu * 10. V » signifie qu'il faut 
multiplier par 10 le nombre du code d'appellation qui exprime 
la tension maximale. 


Diodes de signal et de commutation 


Colonne Technologie : Mêmes abréviations que pour les 
diodes de redressement. 


Colonne V1, : La tension inverse périodique maximale, 
exprimée en volts, se trouve séparée, par un trait de fraction, 
du courant maximal direct de redressement ou continu, exprimé 
en milliampères. 


Colonne Observations : 


C : Commutation. : (9) : Code « vert-gris-noir ». 
CR : Commutation rapide. (10) : Code « blanc-marron-jaune »,. 
Flash :-Redressement photoflash. (11) : Écart 10 mV pour les chutes 
FM : Discriminateur modulation, de directes. 
fréquence. (12) : Écart 15 mV pour les chutes 
HF : Usages généraux en haute directes. 
fréquence, détection. : Écart 20 mV 
Int : Interrupteur haute fréquence. (3) : ER pour les chutes 
MA : Pour modulateur en anneau, : ns L ; 
Mem : Commande mémoires à tores. (14) : Matrices de 2 à 16 diodes, 


Mod : Diode de ‘modulation. peur FOnmAnts de are 


UC : Diode à usage général. (15) : Réseaux de 2 à 8 diodes, 
UHF : Utilisable jusqu'à 900 MHz. pour commande de tores. 
VHE : Utilisable jusqu'à 300. MHz. (16) : Courant inverse de 1 nA.. 
4 M : Modulateur anneau formé de (17) : Pour protection relais, dissi- 

4 diodes. .. pation 200 mW. 

4 P : Redresseur en pont, formé (18) : Code « blanc ». 2 

de 4 diodes apariées. : (19) : Code « brun ». 

2 P : Ensemble de deux diodes (20) : Code « bleu-violet ». 

apariées. (21) : Code « vert-rouge ». 

(1) : Discriminateur de phase. (22) : Code « orange-jaune ». 

(2) : Discriminateur porteuse cou- (23) : Code « jaune-orange ». 

leur, V2E| Ê Es « une » 
; : : Code « vert-blanc ». 

(3) ee à brun - gris - rouge - (25 : Code « ‘rouge-orange ». 

Ô ù 27) : Code « orange-violet ». 

(4) : Code « brun - gris - rouge - (28) : Applications T.V. couleurs. 

gris ».. . (29) : Pour commutation V.H.F. 
(5) : Cathode commune reliée au (30) : Pour commutation V.H.F.- 
boîtier. U.H.F. 
(6) : Anode : commune reliée au (31) : Clamping T.V. couleurs. 
_ boitier. (32) : Faible capacité. 
(7) : Code « jaune - blanc - gris ». (33) : Protection d'antenne. 
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Diodes à capacité variable 


Colonne V,,., : Tension inverse maximale. 


Colonne C,:....C.., : La variation de capacité qu'admet la 
diode dans des conditions normales d'utilisation, est indiquée 
soit par les valeurs limites de capacité, soit en valeur absolue (pF). 


Colonne Observations : Mêmes abréviations que pour les 
diodes de signal. 
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Diodes de régulation 


Colonne Ps, (W} à T (°C) : La dissipation maximale, expri- 
mée en watts, est séparée par un trait de fraction de la température 
maximale pour laquelle cette dissipation est valable. La lettre a 
signifie « température ambiante », © « température de boîtier ». 


Colonne Tension nominale : Suivant le principe utilisé 
pour les diodes de redressement, les tensions indiquées suivent, 
dans leur progression, les numéros de type mentionnés dans 
la première colonne, par ordre croissant. Le signe (*) indique 
que la tension nominale est déjà contenue dans le code d'appel- 


lation. Quand la progression des tensions normalisées suit celle 
des séries normalisées E 12 où E 24, seulement les tensions 
minimale et maximale de la série sont indiquées. Les valeurs 


intermédiaires seront alors données par le tableau ci-dessous, 


correspondant à la série E 24, et où les valeurs de la série E 12 
sont imprimées en caractères gras. 


10-11-12-13-15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 
33 - 36 - 39 - 43 - 47 - 51 - 56 - 62 - 68 - 75 - 82 - 91. 
La dispersion sur la tension nominale, à laquelle il faut 


s'attendre avec une diode d’un type donné, est exprimée par 
un pourcentage. TX signifie « coefficient de température ». 
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TRANSISTORS BIPOLAIRES A JONCTIONS 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


+p G AI 


=. +p G AI 
+p G Al 


pGAI 


+p G AI 


+p G AI 
+p G Al 
p G AI 
nGAI 
pGAI 


+n G AI 


+p G Ai 


p G AI 


+p G AI 


BF 12 
BF 24 
BF 34. 
BF 43 


BF 34/5 


BF 25 


BF 35 


BF 34 
BF 34 


BF 44 


BF 22 


BF 44/5 


BF 34 


BF 24 


ï Gain en courant Fs fe Ccb Von lc 
pe J'ale (mA) | (dB) | (MHz)! (PF) | (V) | (mA) 


AC 116 55...140/4 30 200 100/45a Tele 
AC 117 115 40)150 32 2000 180/45a Tele 


| 30.250/100 | | 30.250/100 | 00* | 90047 | BARS 


AC 122, /30* _ 40...300/2 4,5 30 225/450 90 | Tele 
<12 18eA 90/45a 


| 551404 | | 551404 | | 100/45a | 
EEE 124 65 (>40)/150 45 ue 180/45a Tele 
60/300 32e* 1100/45c 
AC 125, 6 130 (>62)/2 7 32 | 100 170/25a 75 | RTC 
AC 127 100/20...200 5 32 | 500 340/55c* | 90 | RTC 
60...175/300 1,5 32 700/ 25a* RTC 
SE 10000 51 220/25a 
| >25n0 | [10 | 15e | 100 | ue | so nre | EL 
AC 131, /30* 100/50 1 30 | 2000 750/45a4 Tel 
120 ee 18e 150/45a 


N — 


Fabri- 
LÉ Observations 


PdM = 225 mW à 45 °C au boit. 
PdM = 1,1 W' à 45 °C'au boîtier. 


*Gr. IV... VIL - OC Av. clips. 


CO Avec clips refroidissement. - 
*VcM = 45 V (30 V base 
ouverte). - À Base ouverte. 


Pdm = 225 mW à 45° C au boît, 


*A base ouverte. 


* — 220 (> 100 ). 
*Avec clips de refroidissement. 


*Avec radiateur. de 12,5 cm?. 


Vcem — 40 V. - Symétriqué. 


À Avec clips. - *VcM = 45 V 
G2 V à base ouverte). - Al 
base ouverte. 


*Avec radiateur de 12,5 cm?. 


— 0,2 mA, f — 30. 
0 000 Hz, RA — 800 (. 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Gain en courant 
pe 1 à le (mA) 


Observations 


Fe 
(dB) 


50/10* 1,5 27 | 24e | 200 900/45c Siem | *Groupes IV à VIL - AC 151 r : 
Fb — 3 (< 6) dB à Ic = 
EE ee EE Es D SmAS RAT" 500 û. 
30...150/100* 1,5 25 24e © 800/45c Siem | “Groupe IV : 30.60, gr. V : 
60%/500 32b 150/45a 50.100, gr. VI : 75.150. 
Le 50...250/3000 — 1,5 100 2000 150/45a so Soi SEE SRE eee 
100 (>50)/2 4 1,7 25 24e | 200 900/45c Siem | *8,— 125 C 65) à Ic = 2 mA, 
E 90/100 |<10 |>13 |<40 | 32b 150/45a 120 Me re 


60...165/150 25 180/45a Tele | Complémentaire à AC 117. 
150/300 18e* 100/45c “A base ouverte. 
50...250/300 3 18e 800/55c Siem | *Avec clips de refroidissement. 
30/1000 32b 150/45a 
AC 178 60...400/150 2 20 1200 180/45a 90 | Tele | P4m = 1,1 W à 45 °C au boîtier. 
AC 179 60...400/150 4 20 1200 180/45a 90 | Tele | Complémentaires. 


p G AI BF 43 


p G AI BF 2/44 


AC 180 50...250/6004 | >1 -300/25a Sesc | À Groupe V : 50...100, gr. : VI 
2 nee he: 650/25a He de be 
‘AC 180 k 50...250/6004 = >1 — 32 2500 100 | Sesc | À Groupes V à VIL - [1 A 25 °C 
Ro. 3 EH 2 — SA 


+n G Ai BF 3/54 L100 | Sesc | €) Voir AC 180, k (complément.) 


AC 182 50...250/1* <10 18e 150 200/25a 85 | Sesc (evene - VCBM = 
AC 183 50...250/2* FACE 150 250/25a 85 | Sesc [52 Ver eMêmes Hroupe 
AC 184 50...250/200* | <10 24e | 500 225/25a7 | 100 | Sesc | VCrM — 32 V.-0,5 W av. ailette. 
AL en ÉRÈEE 600 | 26/20 | 100 | sese | "Mgr res tn a 


+n G Al 


nGAI 


Technologie 
et tableau 
.de remplacement 


BF 44 


BF 42 


Type 


lacs | 186 


100...500/300 15e | 2000 800/55c Siem 
| 25b 1100* 


ECTS 188 k 


ACY 16 
ACY 23 
ACY 24 


ACY 32 50...150/1* 27 30 200 150/45a 90 | Siem 
ACY 33 50...250/300* — 100 | 32 1000 1100/45c 90 | Siem 


AD 142, 3*,5 


AD 148 


nef ee feu 


AD 149, 500 30...100/10004 BDE 3500 7 ds 100 | Siem 
. 85%/3000 


Gain en courant 
/ à 1. (mA) 


5 Von lem Tiu | Fabri- 
(dË) nt Hz) GE {V) (mA) (°C) | cant 


120 ( | 1206607150 | | 30 |1200 | | 750/45an | | Tete | 


10.500800 caen ie 
60 (—40)/300 75 800/45c Tele 

50...150/1* ) 150/45a 90 | Siem 
50 (>30)/30 80. | 70 530/45c Tele 
40 2 253/180 <120 | 50e* 115/45a 


20...100/1000* 0,35 200 | 30e | 3000 30 W/45c Siem 
60%/3000 32b 12 WA 


20...100/1000* 0,35 200 | 60e | 3000 30 W/45c Siem | 
60%/3000 80b 12 WA . 


20...100/5000* 0,3 300 | 32e | 15 A 36 W/45c 100 | Siem 
60%/15 À 5Ob 20 WA 

20...100/5000* 30e 11 W/45c 100 | Siem 
70%/10 A 40b 5 WA 


30...100/1000* 32eci 2000 EU Siem 
90%/2000 32c 


Observations 


| Tele | Complémentaire à 


*Pointes de modulation. 


Complémentaire à 
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AC 131. 


AC 187 k. 


Groupe V : 50.100, gr, VI : 


75...150. 


f, = 9 (> 4,5 kHa. 


*A base ouverte. 


Groupé, voir AC .1 
Groupé, voir AC 1 


*Gr. III : 20.40, 
30.60, gr. V : 
VCcE = 25 V.- 

45 V. 


*Groupes IIL...V, voir AD 130. 


À VC = 45 V. 


*Groupes IIL...V, voir AD 130. 
À Pour VCcE < 20 V. 


*Groupes II...V, voir AD 130. 


À Pour VCE = 25 


Vcom = “40 et 


*Groupes IV et V, voir AD 130. 
- D À VBE = 2 V inverses, - 


À A VCE = 25 


À Groupe IV : 30. 
50.100. - *Pour VCE. = 


25 V.- D Vos 


100 à Ic 


80. 
80. 


gr. IV : 
50.100. - 
VCEM = 


V. 


15 V. 


V. 


.60, gr. V : 
= 30 V. 
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Technologie Gain en courant ! Fab 
et tableau Type cM a abri- 
de remplacement là le (mA) (GB) (Me) (PE) ni (mA) (°C) | cant 
AD 152 40..150/300 45* 2000 6000/45c 90 | Teie 

AD 155 >40/300 25* |2000 6000/45c 90 | Tele 
AD 161 50...300/500 3 100 20e | 2500 3000/64c 90 | Siem 
AD 162 50...300/500* 1,5 100 20e | 2500 6000/45c 90 |! Siem 


AD 164 150/500 20e* | 2000 6000/45c 90 | Tele 
AD 165 RU 20e | 2000 on 90 | Tele 


| -3071500 | 500 | 2000 | ° 10 | 1owéoc | 
60e 30 A 
80b 


ADY 27. 30. | 30.100/1000 | nn 3500 28 W/45c 
ADZ 11 >25/5000 40e 20 A 45 W/45c 90 | RTC 
ADZ 12 en 60e 20 A 45 ER 90 | RTC 


ADY 26 40...120/5000 100 W/30c 


25 nc 65 W/50c 


p G Me VH 23 50 | set | | Gosse | | Siem| 
p G Me VH 23 AF 109 100 (>20)/2 5° 280 18e 60/45a 90 | Siem 
p G Me VH 22 AF 109 r 50 (=20)/1,5 <4,8 0,4 15e 60/45a : 80 | Siem 
+p G AD VH13 | AF 114, 5* 50/45a RTC 
+p G AD HF 13 AF 116 45/45a o RTC 
+p G AD HF.12 AF 117 45/45a 90 | RTC 


+p G AD HF 36 


[arme [see pape nos 


+p G AD VH 23 AF 121 75/3 270 5 100/45a 90 | RTC 
p G AD VH 34 AF 124, 5 140 (>40)/1 | 60/30a 2 RTC 
p G AD HF 24 AF 126, 7 140 (>40)/1 1 . 60/30a RTC 


+p GD VH 23 
+pGD VH 23 


110/1 Fe 5 60/45a 75| Tele 
100/1 60/45a 75 | Tele 


Observations 


#30 V à base ouverte. 
*16 V à base ouverte. 


Complémentaire à AD 162. - 
VcsmM = 32 V. 
*Groupes  V..VII, % 

Ic — 2 A. 


80 


*25b. - f, 11 KHz. 
Complémentaire à AD 


164. 


*35b. - Complément à BD 162. 


te 28 US, t, + tr — 75 us. 
= Vsat 0,15 (< 0,5) V à 


Ic — 25 A. 


Vsat = 0,3 (< 0,6) V. 


B > 15 à Ic — 1$ A. 
B> 15 à Ic = 15 A. 
*200 MHz, R;, = 60 Q. 


*200 MHz, GP = 15 dB. 
GP — 16 dB à 200 MHz. 


GP = 14 et “13 dB à 100 MHz. 
GP = 25 (>:19) dB à 10,7 MHz. 
GP = 42 dB à 0,5 MHz. 


*Avec clips de refroidissement. 


Amplif, F.IL.-T,V. 

Amplif, et conv. 100 MHz. 

*A 1 MHz. - Conv. < 16 et 
DO < 6 MHz. 


14,5 dB à 100 MHz. 
9 dB à 100 MHz conv. 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


+p GD HF 23 
+p G D ‘HF 23 
+p GD HF 23 


p G Me UH 22 


pGAI HF 23 
p G Me VH 33 


p G Me VH 33 


p G Me UH 23 
p G Me UH 23 


+p G PI VH 23 
p G PI UH 23 
p G PI UH 23 


_+p G Me VH 42 
p G Me VH 23 


+pG— HF 23 
p G Me UH 23 


p G Me VH 42 


+p G AD VH 44 


p G Me UH 24 
p G Me HF 34 
+p G Me UH 23 
p G Me UH 33 


AF 187, 8* 
AF 200, 1* 


AF 202, S* 


Gain en courant 


/ àl (mA) 


‘ 80/1 
60/1 
100 (-60)/1 


65 (—30)/3 
85 (—20)/3 


>28 (10)/1 
>50 (10)/2 
>25 (10)/2 


30 (-10)/1 
>10/0,2...1 
>10/0,2...1 

80 (-25)/2 


20 (>10)/2 
25...120/1 


30...200/0,5 
60 (>10)/1,5 


40...600/10" 
20%/100 


70 (-30)/100 
40 (-10)/2 


85 (>20)/3 
50 (>10)/1,5 
33 (-10)/2 


>170 
>600 
>600 


d, ÿ 
0,42 


Ven 


20 
20 


18e 
15e 
15e 
13e 
15e 
18e 
18e 
25e 


15e 


60/45a 
60/45a 
60/45a 


150/25a 
225/45c 


225/45c 


90/45a 
60/45a 
60/45a 


60/45a 
60/50a 
60/25a 
100/25a 


560/45c 
60/45a 
65/45a 
112/45a 


560/45c 
180/45a 


800/25a* 


112/45c 
225/25a 
140/30a 
160/25c 


us Fabri- | 
cant 


Tele 
Le Tele 
Tele 


Observations 


Amplification et conversion ©. C. 
Amplif. F.1. 10,7 et 0,47 MHz. 
Amoplif. régulée 10,7 et 0,47 MHz. 


*A 800 MHz, GP = 11 dB. - 
VcBM = 20 V 


F.I. 0,5 et *conv. < 2 MHz. 

GP — 30 dB à 35 MHz. Avec 
et *sans CAG. 

Sortie F. I. image, GP — 31 dB. 
- *VCEM — 32 V. 


*A 800 MHz, GP = 14 (> 11,5) 
dB. 
GP — 14 dB à 800 MHz, entrée. 


GP = 14 dB à 200 MHz, conv. 
GP = 16 dB à 800 MHz, entrée. 
GP — 14 dB à 800 MHz, conv. 


#200 MHz, GP > 14 dB. 
+900 MHz, GP > 10,5 dB. 
*900 MHz, GP > 9 dB, conv. 
*200 MHz, I. = 2 mA. 


VcBM = 30 V, GP = 17,20 dB 
à 100 MHz. 

VcBM — 25 V.- Amplification 
< 260 MHZ. 


Amplification < 10 MHz. 

*A 800 MHz, GP — 11,5. dB. 

*AFY 18 C : 40.120, D : 
100.300 E : 200.600. -| 

Di À 70 MHz, GP = 17 dB | 

à 200 MHz. | 


*Avec radiateur de 12,5 cm?. 

*800 MHz. - Pour amplificateur | 
d’antenne, 

Amplif. antenne VHE. 17 dB, 

GP = 12 dB à 800 MHz.-*32b. 

*800 MHz, GP = 14 dB. 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Gain en courant 
/ à le (mA) 


AL 100, 1° 


AL 102 
AL 103 


50...200/5000 


100...250/1000 
40...250/1000 


ASY 26 30...80/20 — 

ASY 27 50...150/20 — 

ASY 28 30...80/20 

ASY 29 50...150/20 

ASY 48 50...100/100 
ASY 70 50...100/10 ie 


ASY. 73, 4*, 


>25/50 
>20/200 


ASY 7e 7° 25...130/300 32e 500/25ac] 
>20/600 40b 240/25a 


20...55/1000 
45...130/1000 
25...75/1000 
30...110/1000 


35...320/700 
120...250/1000 
20...90/1000 


fe Ce | Venu lou 
(MHz) | (PF) (V) | (mA) 


EX 
EX 


60e 


50e 
" 40e 


ES 
ES 


10 A 


5000 
5000 


300 
300 


>4 16 25e 300 125/45a 100 
>6 16 20e 300 125/45a 100 

ERRIEICIEIR TEE] 
ÉÉIEICES mu fe 


20e 
30b 


30 W/55c 


30 W/55c 
30 W/55c 


150/55c 
150/55c 


300/25c 
140/25a 


| 500/26an | 


ES 


ÉEMEITIEIE MEL 


30 W/45c 
30 W/45c 
30 W/45c 
30 W/45c 


AU 106 320b | 10 A 5000/55c 85 | SGA 
AU 107 200b | 3000 10 W/55c 100 | SGA 


30 W/45c 
30 W/45c 
30 W/55c 


90 | SGA 
90 | SGA 
100 | SGA 


Observations 


Vcsm .— 130 et *100 V. - 
*B — 50.135. 

VcsM = 100 V. 

VcsM — 100 V. 


VcBM — 30 V.- 1, < 1,25 us, 
VosM = 25 V.-t, < 1,25 us. 


8 >.15 à Ic 
8 > 20 à Ic 


ts = 1,1 (< 3)us à Ic = 100 mA. 


*B > 40 à Ic — 50 mA, > 20 
à 400 mA. - [16 > 65 à Ic — 
50 mA, > 30 à 400 mA. 


“Avec radiateur de 62,5 cm?. - 
*“VcmM — 60 V. 


“Avec radiateur de 62,5 cm2. 


Van — 0,25 V à 500 mA. 


Balayage lignes TV, 114°, 18 KV. 
Balayage images TV. 


Attaque lignes TV. 
Att. lignes TV. - t& < 700 ns. 
Balayage horizontal TV 90°. 


Technologie 
et tableau 


de remplacement 


ANA NON Q 


D ele ne juju Ca fe. 


Gain en courant F, f. Ceb Ven 
/ à Le (mA) (dB) | (MHz) | (PF) (V) 


15...80/6000 

20...80/6000 
35...140/700 

15...40/6000 


20...60/5000* 


20...100/1000* 

20...100/1000* 
12...60/5000* 
12...60/5000 


5 W/55c 
5 W/55c 
30 W/45c 
5000/55c 


11 W/45c 
30 W/45c 
30 W/45c 
36 W/45c 
36 W/45c 


AUY 28 33 (20)/5000 0,25 10 A 30 W/45c 90 | Tele 
AUY 29 ‘20. CIN 0,3 15 A 36 W/45c 100 ie 


BC 107 125. re 250 
130 (=40)0,01 0 >150 
BC 108 125...900/2* 250 | <4,5 30 
| (130 (240)0, 01 0 >150 200 


BC 109 240...900/2* 300 30 
300 (>100)/0,01 >150 20 


EME MEIRICS 


300/25a 175 | Siem 
750/25c RTC 
300/25a 175 | Siem 
750/25c RTC 
300/25a 175 | Siem 
750/25c RTC 


| 300/45a | 1175 | Siem 


200...1000/1 = ES Ka 25 | SGA 
200/0,05 30b 500/25c 


EE 116 


BC 117 


| 1004007100 | | 1004007100 | 0 


| 300/25a | | 125 | 25 | SGA | 


40...120/150 ea | 25 Es 
>35/10 60b 800/25c 
120e 300/25a 125 | SGA 
50 (> 2/1 0 120b 800/25c 


50 (>30)/30 
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Observations 


Balayage horizontal TV 110°, 
Alim. régul. découpage. 

Régul, lin., amplification. 
Balayage horizontal 819 1, 114°. 


Balayage horizontal TV 110°. 


*Groupe III : 20...40, gr. IV : 
30...60. 


*Gr. IL, IV et V (50.100). 
*Groupes IIL.V. 
*Gr. Il (12..25), III et IV. 
*Groupes IL...IV. 


VcBM = 90 V,t, = 5 us. 
ts = 8 (< 15) us à 5'A. 


. VcEo — 80 V max. -t, = 8 ps. 


*Types A : 125.260, types B : 
240...500, types C : 450... 
900. - [] Avec base ouverte. 
Équivalences sous plastique: 
BC 147.9, BC 167...9, BC 
171.3, BC 182...4, BC 207 
9, BC 237...9,BC 317...9, 
BC 407.9, BC 547.9, — 
Complémentaires : BC 177 
9, BC 157.9, 


Boîtier métal. 


*F, — 1,5 dB à Ic = 30 uA, 
R, = 10 KO, f = 1 kHz. 


Vsa: = 1 V sous IC — 100 mA. 


Vsa < 1,6 V sous Ic — 500 mA. 


Via = 0,33 V (< 2 V) sous 
. = 


t 
(e] 0 mA. 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Gain en courant 


Fs f: Cev Ven lou 
/ à le (mA) (dB) (MHz) (PF) {V} (mA) 
® 4 260/45a i 
ne 260/45a 
k 30e 250/45a 
60 (—30)/150 30e 300/25a [125 SGA 
>25/10 50b 800/25c 
30...120/150 EE 30e 300/25a 125 | SGA 
> 25/10 50b 800/25c 


Observations 


*8 — 60 (> 20). - [] 60 b. 


€) Blanc : 75.100, jaune : 
125.260, gris : 240.500, 
blanc : 470...900, - Submin., 
enrobage plastique. 


Attaque ou sortie B. F.- Complé- 
mentaire à BC 126. 


Attaque ou sortie B. F.- Complé- 
mentaire à BC 125. 


BC 129 À, B° 125...260/2 4,5 100 135/45a 125 | Tele 
BC 130 À, B° 125...260/2 4,5 2 100 135/45a 125 | Tele 
BC 131 B, Cc* 240...500/2 <4 4,5 100 135/45a 125 | Tele 


Complémentaire à BC 119. 


90 (-40)/100 = 200 6 700/25a | 200 | SGA 
35 (>20)/300 2150/75c 
BC 140, 141* 0, >50 |<25 | 40e 3700/25c | 175 | Siem 
40...250/100 80b 
20/1000 
BC 142 80 (>20)/200 >40 |<25 | 60 _ 800/25a* | 180 | SGA 
BC 143 40 (20200 200 13 | 60 |1000 800/25a | 200 | SGA 
BC 146 218002 >10 20 50 50/25a |120 | RTC 
BC 147, 8, 9 300 {”) | 200 220/25a 125 | RTC 


* VcEM = 60 V, VCBM — 100 V. 
CO Groupe 6 : 40.100, Gr. 10 : 
63.160, Gr. 16 : 100.250. 


*5 W 25c. - Compl. : BC 143. 
Complémentaire à BC 142. 


Submin. plastique. 
@ Voir BC 107, 8, 9. 


BC 153 > 50/0,1. 40 200/25a 125 | SGA Ï *Ic — 02 mA, f = 1 kHz. 
BC 154 230 (>1 Roi" 4 40e — 160/45a 120 | SGA | Boîtier plastique. 
BC 155, 156* >80/0,5 >50 5 — 50/45a 125 | Tele | *Pom — 105 mW à 4$ °C amb. 


75...260/2* <10 130 <6 50 200 220/45a 125 | Siem | *Groupe VI : 75.150, gr. 
75...500/2* 0 130 ne 200 220/45a 125 | Siem A : 125.260, gr, B : 240... 
BC 159 125...500/2* 130 200 220/45a 125 | Siem 500. - Compl. à BC 147, 8,9. 


40...100, gr. 10 : 63.160, 


3,2 W/60c. - *Groupe 6 : 
gr. 16 : 100...250. 


BC 160 40...250/50* >50 <30 40 1000 750/25a 175 | Tele 
BC 161 40...250/50* >50 <30 60 1000 750/25a 175 | Antm 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


PI BF 35/4 
BF 33 
BF 35 
BF 33 
BF 33 
BF 36 


BF 35/4 
BF 33 
BF 35/4 


+++ 
T33T37TTT 


BC 167, 8, 9 


BC170 A,B°,C 


BC 171 À, B* 
BC 172 A, B*°,C 
BC 173 B, C* 
C 174 À, B* 


177, 8, 9 
181, A* 
182, 3, 4 


BC 250 A, B*, 


Gain en courant 
J à L (mA) 


* 


35...100/1 
125...260/2 
125...260/2 
240...500/2 

220 (>125)/20 


* 


>60/2,5...50 
€) 


220 (-125)/20 
60...180/50 
75...500/2* 

125...500/2. 
125...500/2 
>165/0,2 


‘ 50...500/0,3 
50...260/0,3 
50...260/0,3* 


(os) 
(ee) 


60...300/2* 
80...400/2* 
140..400/2ri 
225 (>100)/1* 
115 (>50)/10* 
105 (>50)/10 
100...400/50 
>90/0,1...50 


100...300/500 
100...300/500 
>30/30 
125...500/2 
35...100/1 


Venu 


220/25a 
200/25a 
200/25a 
200/25a 
200/25a 
300/25a 


300/25a 
300/25a 
300/25a 


300/25a 
200/25a 
50/45a 
60/25a 
50/45a 
50/25a 


250/25a 
250/25a 
250/25a 


300/25a 
300/25a 


625/25a 
625/25a 
300/25a 
178/45a 
300/25a 
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Observations 


@ Voir BC 107, 8, 9. 
*80...250 et [1 200.600 


450...900 


Voir BC 157, 8, 9, 
> 100 à Ic = 2,5 mA. 
Voir BC 107, 8, 9. 


*R — 320 (> 240)/20. 

Via < 0,25 V à Ic = 50 mA 
*Groupé, voir BC 157. 

*Ilc = 0,2 mA, i kHz. 

*B — 240.900; F, — 6 dB. 
Submin. plastique. 


75.150, jaune : 125.260, 
gris : 240...500. 
VoM = 45 V.-*Voir BC 157, 
8, 9, 
Vom = 45 V.-*Voir BC 107, 
8, 9. 


(es : 50.100, blane : 


Attaque balayage. 


*> 40/0,01. - CO > 100/0,01. 
-Complémentaires à BC 182, 
3, 4. 
*150/0,1 et 270/10. 
*> 20/200. - Compi. à BC 222. 
Complémentaire à BC 221. 
B — *100...300 et O3 200.450. 
*Ic = 0,3 mA, f = 1 kHz. 


Complément. - > 80/100. - 
*R — 200.450. 
Via < 2 V à 50 mA. 
D*Vorm — 20 V.-[1F, < 4dB. 
B — *80...250 et [] 200.600. 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


BF 35 BC 251 À, B°,C 
BF 33 BC 252 À, B°, CO 
BF 33 BC 253 A,B°,C 
BF 36 BC 256 À, B° 
BF 35/4 BC 257, 8, 9 


BF 33/6 BC 260, 1, 2,3,6 


BF 35/4 
BF 33 
BF 33/5 


S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 


BC 302-4, -5*, -6* 

BC 303 

BC 304-4, -5°,-6 
307, 8, 9 
313 


onu non 


BF 35/3 


Gain en courant 
/ à le. (mA) 


.:200/2* 
:200/10 


.….300/1 
.:600/1 
.….200/1 
150...600/1 
50...300/50 


40...270/50 

20...180/500 
20...200/500 
75...260/100 


40..140/150 


40...80/150 
>40/140 
40...80/150 


() 
>40/300 
100...350/2 
( 
45...225/50 


100...600/100 


>220/2 
>100/2 


100...600/100 


low 


Pom (mW) 
/ à T, ou 
Te. (°C) 


300/25a 
300/25a 
300/25a | 
300/25a 
300/25a 


300/25a 


375/25a 
375/25a 
300/25a 


360/25a 
360/25a 
360/25a 
360/25a 
400/25a 


400/25a 

800/25a* 
800/25a* 
375/25a° 


900/25a 


5000/50c 
5000/50c 
5000/50c 
280/25a 
800/25a 


300/25a 
310/25a 
310/25a 
800/25a* 


625/25a 


.250/25a 
250/25a 


625/25a 


Observations 


Tu | Fabri- 
(°C) | cant 


$ = *240..500 et [] 450.900. 
B — *240...500 et [ 450.900. 
8 — *240...500 et [] 450.900. . 
* — 240.500. 

@ Voir BC 157, 8, 9. 


@) Identiques à BC 250.6, sauf 
boîtiers métalliques. 


@) Voir BC 107.9. 
*En 5 groupes, voir BC 107. 
*VcmM = 45 V, B — 125.300. 


+6 200.600, F, — 2 dB. 
*Ic — 30 A, f — 1 kHz. 
*@ — 100.300, F, — 0,8 dB. 
*Ic 20 HA, f =. 1 kHz. 
Vsat 0,5 V. 


BC 282 : Complém. à BC 283. 
*5000/25c. 

*4000/25c. Compl. à BC 286. 
*8 = 75.400, VCEM = 25 V. 
*VcM — 90 V, B < 260. - 
7 W/25c. 


B — *70...140 et [1 120.240. 
+65 V max. à base ouverte. 
*[ Voir BC 302, complément. 
@) Voir BC 157, 8, 9. 

*70b. - Complément. à BC 211. 


*45b. - Ic = 0,2 mA. 
@ Voir BC 107, 8, 9. 
@) Voir BC 157, 8, 9.: 
100b. - *7000/25c. 


*VcEM = 25 V. 

*VcmM — 45 V. - Types A : 
B — 125.260, B : 240... 
500, C : 450.900. 

*VcEM = 25 V. 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


BF 44 
BF 45 


BF 35/3 
BF 35/3 


BF 44/5 


100 (>60)250 


Gain en courant 


/ à le (mA) 


40...250/50* 
40...160/50* 
40..450/2 
40..450/2 


(9 


130 (-50)/250** 


75..500/1 


(9 
…800/2 
.800/2 


* 


) 
250/100 
…250/100 


..240/100 
.…250/500 
..250/500 


.…220/2 
110...450/2 
(1) 
60...300/2 
.80...400/2 
> 30 000/20 


F, f, Ces 
(dB) | (MHz) | (pF) 
10 


800/25a 
800/25a 
300/25a 
300/25a 
800/25a 


45 2000 .8000/25c 
45 2000 8000/25c 
45e |1000 375/25a 


300/25a 
300/25a 
300/25a 
400/25a 
500/25a 


250/25a 


300/25a 
300/25a 


250/25a 
500/25a 
500/25a 


500 | 625/45c 
40e |2000 1000/25a 
50b |2000 1000/25a 


360/25a 
360/25a 
300/25a 
300/25a 
300/25a 


625/25a 


Observations 


*V. BC 160. - Compil. à BC 360. 
*V. BC 161. - Compl. à BC 361. 
| VcEM — *30 et 20 V. - 
:. Types L : @ — 40.120, 
J ‘A : 110.220, B : 200.450. 
@) V. BC 340, 1, complément. 


VcM = *60 et 80 V. - 
**80/1000. - 55/1000. 


*VCEM = 25 V. 


*Bruit sporadique. - Types B, 
| C : Voir BC 329. - B = 
250.400. 
*VcEeM = 20 V, 8 — 100.850. 
*180b. - Vidéo. 
Vidéo. 


@ Voir BC 107, 8, 9. 
Complém, - *VCEM — 45 V.- 
Types B : P — 180.460, 
C : 380.800. - > 100/ 


0,01. 
@) Voir BC 157, 8, 9. 


Complémentaires. - *VCEM — 
60 V. 


*PNP. 
*VCEM — 60 V.- 10 W/25c. 


*VcBm = 75 V. 


*90b. 
*B — 200.450. F, < 2,5 dB. 
@) Voir BC 17, 8, 9. 

Types A : 8 — 100.300, 
| B : 200.400, C : 350... 
600. - *F, < 4 dB. 

+40b. 


Technologie Gain en courant 
et tableau 


de remplacement / à le. (mA) 


150...700/10 
400...2200/2 
60...800/2 
40...400/100 
40....180/10 
60...250/10 
>50/10... 
40...380/10 


T 
>= 


3330TT337 
On Où On On (n On 


BF 36/5 ‘ 125...500/2 
BF 34 25...900/2* 
. 50° 240...900/2 

75..450/2 

75...800/2 

125...900/2* 


40...250/150 
40...160/150 
40...160/150 
60...630/100 
60...630/100 


-120/2 
+110/2 
50:..250/0,01 
>40/10...200 
>35/10 
>220/2 


..630/2* 
...630/1000 
.…400/1000 
.630/1007 
.400/1000 


…400/15001 
8300/1500 
:400/50 
BF 44/5 ….300/500 


fe 
(MHz). 


Ceb 
(PF 


625/25a 
625/25a 
625/25a 
625/25a 
625/25a 
625/25a . 
625/25a0 
625/25a 


500/25a 
500/25a 
500/25a 
500/25a 
500/25a 
500/25a 


1000/25a 
1000/25a 
1000/25a 
625/25a 
625/25a 


110/25a 
110/25a 
360/25a 
1000/25a 
300/25a 
300/25a 


150/45a 
450/25a4 
450/25a4 


870/25a 


870/25a 


610/25a4 
610/25a4 


540/25a0 
540/25a 


Observations 


*8 > 600, VCM = 45 V. 

*IC — 10 UA, 10 Hz...i KHz. 
*Ic = 200 LA, 10 Hz...10 KHz. 
*VcM — 80 V. 

*6 > 60, VCEM — 150 V. 

*B > 40, VCEM — 160 V. 
*NPN. - 1000/25c, 

*VcM — 80 V. 


*VcM = 50 V. 
*A > 125, B — 240, C > 450, 
*VCEM = 45 V.-[jIc = 0,2maA. 
*VCEM = 45 V. 
*8 > 110, F, = 1 dB à 0,2 mA. 
*A > 125, B > 240, C > 450. 


+8 = 250, | POULE 


in circuits 
B.= *200, [ 420. hybrides. 
*60b. 


*70b. 


*R > 330. 


*4 groupes, A...D. 
*Vcm = 75 V.- [] Groupes 16 
(100.250), 25 (160.400) 
et 40 (250.630). - À 1550/ 
45c. - **VCM = 60 V. - 

O1 4500/45c. 


(100.200), B (150.300), 
€ (200.400). - À 1550/25c, 
- Types K : avec clips. - 
) D 1150/25c. 


| *VcEM = 60 V.-[] Groupes A 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


n/p S PE BF 25 
n S PE BF 45/6 
pS PE BF 45/6 
pSPE BF 34/5 


BCX 70, 1 
BCX 73, 4° 
BCX 75, 6° 
BCX 78, 9° 


Gain en courant 


| à le (mA) 


120...630/2* 
120...630/100 
120...630/100 
120..630/2 


F5 LE 
PERL 


Eô 


Vcm 
(V) 
45 


60 
60 


leu 


Pom (mW) 


EE SG" 


150/45a 
625/25a 
625/25a 


US Fabri- 
cant 
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Observations 


*4 groupes, A...D. 
*VCM = 75 V. 
*VcM = 75 V. 


32e 450/25a *VCM = 45 V. 


BF 34/5 BCY 10, 1*, 20 24 (>12)/30 


15 (-10)/150 


*VcM = 60 V, - B = 40 à 
Ic — 30 mA, > 10 à 0,3 A. 
- À Avec clips. 


260/45a 
350/45a4 


BCY 30, 1°, 


*B — 13.44. - D 6 = 17.70. 
BCY 33, 4° *B — 13.55, f, = 2,4 MHz. 


10...20/150 
10...50/150 
10...50/150 


410/45c 6 
410/45c Q 
410/45c Q 


15 (< 45) à Ic = 10 mA. 
15...100 à IC — 10 mA. 
15...100 à Ic — 10 mA. 


100...300/0,01 
100..450/2° 
200...800/2* 


300/25a 
300/25a 
300/25a 


AG < 17 %. 
* > 40/0,01. - 
* > 100/0,01. - 


90...600/2° 
90...600/2* 


90...600/2* 


290 (>180)/2 
330 (>175)/2 


*Gr. VII : 180, VIII : 230, IX : 
290, X : 450. - [] Ic = 0,2 mA, 
Ra = 2 kQ, f = 1 kHz. 

Similaire à 2 N 2483. - *Voir 
BCY 58. 

B — 300 à Ic — 0,1 À et 150 
à 10 (LA. 

*A 100 Hz, IC = 20 A. 


1000/45c 
1000/45c 


1000/35c 


1000/45a 
770/25a 


BCY 70, 1° 
BCY 72 


BCY 78 
BCY 79 


BCY 97, 8°, 90 


>50/10 
>50/10 


125...500/2* 
125...500/2* 


>100/0,05 


350/25a *8 > 100, f, > 300 MHz. 
350/25a Via = 0,5 V à 50 mA. 

: *Groupe VII : 125.250, gr. 
SE ] | VIII : 175.350, er. IX : 


250...500, 
150/25a A V8 = 1, *2, [| 4 mV/°C. 
BCY 90, 1* 
BCY 92 
BCY 93, 4° 
BCY 95 
BCY 96, 7° 


10...35/1 
40...100/1 
10...35/1 
40...100/1 
10..385/1 


250/25a 
250/25a 
__ 250/25a 
_ 250/25a 
250/25a 


CA 
82888 
| 
LA 
1) 


L=] 
PEPE 
LA 
TT 


, 
#* 
Lo) 
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Technolsgis Gain en F f c v 
T courant b 4 ch CM lou Tim | Fabri- À 
de ne ype / à le (mA) (dB) | (MHz) | (pF) (V) (mA) (° ©) cant Observations 

BCZ 10, 11° 15...60/1 25 250/25a RTC | *6 = 25.80. F, = 6 dB. 
BCZ 12 15 (>10)/1 60 250/25a RTC 

BD 106 À, B° 50...150/500 100 25 36 2500 12 W/25c 175 | Intm 00...300 (> 70 à 1 A). 
BD 107 À, B° 50...150/500 100 25 64 2500 12 W/25c 175 | Intm 00.300 (> 70 à 1 A). 
BD 109 B, c° 30...90/1000 40e 2000 es Ne 175 | Siem = 50.150 à Ic — A. 

re 60b Pour VcE = 20 V. 


50 eee 6000/125c 2,3 W, sortie B.F., classe A. 
70 (—20)/5000 30 W/50c* *15 W/100.- > 20 à 50 mA. 
70/50 8000/100c Bal. vert. T. V., t, = 500 ns. 
50/50 8000/100c Alimentations stabilisées. 
60/50 8000/100c Amplif. B.F. < 170 V alim, 
20...70/4000 117 W/25a i *100b. - æ 2 N 3055. 


Complé- 
mentaires. 


135/136* ..250/150 6500/85c “ft 75 MHz. 
137/138° .…160/150 k 6500/85c “fe 75 MEz. 
139/140* ..160/150 6500/85c *f 75 MHz. 
.…250/500* 117 W/25c “En 4 groupes (4, 5, 6, 7). 
...250/500 1 24 W/25c i *VcEM = 80 V, @ — 40.160. 
.…240/50 — 20 W/25c VcEM = *300 et 350 V. 
>30/1500 ©, 15 W/25c *B > 20, VcM — 40 V. 
>40/1504 >3 20 W/25c | Complément, - VcM — *60 


>40/1504 20 W/25c et [1 80 V. - À > 15/500. 


>40/50...150 ) 20 W/25c VCcEM — *130 et 170 V. 

>40/1504 30 W/25c VcEmM = *60 et [] 80 V. - 

>40/1504 30 W/25c À > 15/1000. 
20...70/3000 78 W/25c VcM = *60 et À 80 V. 

> 40/5004 40 W/25c | VcEM = “45 et À 60 V. - 


>40/5004 40 W/25c À > 15/2000. 


>30/10004 65 W/25c *45 et 
>30/10004 65 W/25c À > 15/3000. 
> 30/3000 60 W/25c 
> 30/2000 60 W/25c 


P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


T 


TTTUTTUUT TUUUTU T 


VV TUUUUU| UUUUTVU TUTV 


BD 306, 7, A,B. 


BD 3610, 20, A‘ 
BD 375, 6° 
BD 377, 8° 
BD 379, 80* 


BD 433, 4* 
BD 435, 6* 
BD 437, 3° 
BD 439, 40* 
BD 441, 2* 


BD 505, 7*, 9 


BD 506, 8*, 10 


Gain en courant 
à le (mA) 


>40/1500 
30...120/500 
30...120/1000 
20...80/1500 
(©) 


40...250/1500 

40...160/150 

40...160/1500 
>40/1504 
>40/1504 
>40/200 
>25/1000 
>30/300 


> 7560/1500 
>1000/2000 
>750/3000 
>1000/5000 
30...150/1750 
>30/3000 

> 30/2000 


(*) 
© 80...320/500 
>20/10000 
>20/1000 
>20/1000 


>50/2000 
>50/2000 
>40/2000 
> 25/2000 
>40/ 500 


90 W/25c 
36 W/25c 
36 W/25c 
36 W/25c 
36 W/25c 


10 W/55c 
10 W/55c 
10 W/55c 
25 W/25c 
25 W/25c 
30 W/25c 
40 W/25c 
65 W/25c 


10 W/25c 
15 W/25c 
25 W/25c 
25 W/25c 
25 W/25c 


35 W/25c 
35 W/25c 
35 W/25c 
35 W/25c 
35 W/25c 


ps Fabri- 
(°C) | cant 


BD 205, 7° >30/20004 >1,5 10 A 90 W/25c 
BD 206, 8* >30/20004 >1,5 10 A 90 W/25c 


160. (>60)/2504 >50 <30 . 2000 10 W/25c 150 |Moto 
135 (-60)/2504 >50 <30 2000 10 W/25c 150 |Moto 
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Observations 


VCEM — 60 V.- À > 15/4000. 


*60 et. 80 pour types /60 et /80. 


Complémentaires : BD 223, 


Voir BD 220, 1, 2, complém. 


*“PNP. - [] > 25/1000. 
*“PNP. - [] > 25/1000. 
*PNP. - > 25/1000. 


Complément. - VCM — “60 
et [i 80 V. - À > 25/1 A. 


*PNP. - (0) 45e, types A : 
60e, types B : 80e, typs C : 
100e. 


Types À : VCEM — 80 V. - 
Types L : VCEM — 45 V, 
B mesuré à 2 (a), 4 (b) et 


&) Voir BD 106, 7, À; B. 

B = DO > 25/2et * > 50/2 À. 
*PNP. - 40...375/150. 
*PNP. - [ji 40...375/150. 
*PNP. - [ji 40...375/150. 


*PNP. - Autres fabricants : 
Intm, SGA, Tele. 


VcEmM — *30 et 40 V. - 
À 90 (> 40)/1000. 
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Technologie Gain en courant F f C V | Fabri 
et tableau : b t cb cM cM Tim abri- Observations 
.de remplacement / à le (mA) (dB) | (MHz) | (PF) (V) (mA) (°C) | cant 
45. 


60..350/150A >50 | <12 10 W/25c | 1 


60...350/1504 >50 <15 10 W/25c À > 25/500. 
95 (>30)/2504 > 50 <12 10 W/25c VcM — *80 et 
95 (>30)/2504 10 W/25c À > 60/50. 


>25/2000 ] 50 W/25c 150 |! SGA | *PNP. - [ > 40/500. 
>25/2000 50 W/25c 150 | SGA | *PNP. - [] > 40/500. 
>15/2000 50 W/25c 150 | SGA | *PNP. - [] > .40/500. 
> 60/500 40 W/25c > 40/50...2000. 


>40/150 40 W/25c : - 
>40/150 40 W/25c *VcM = 60 V. > 25/1000. 


29/1507 40 W/25c Vom = 100 V.-* > 15/1000. 
>30/150* AYcu ü 


BD , 7°, 90 >40/5004 42 W/25c 

BD 586, 8‘, 900 >40/500A 42 W/25c État ea PRE Pas 
BD 591, 2 >30/500* 40 W/25c ee ei DS 00 
BD 595, 7°, 9 >40/1000"* 6 > 15 à Ic = 2 ou 3 A. 
BD 596, 8*, 6000 >40/1000** 

BD 601, 2 >30/1000* > 15/3000. 


BD 605, 7°, 9 VCcEM = *60 et 
BD 606, 8°, 10 A > 15/4000. 


BD 643, 4* > 750/3000 63 W/25c 

BD 645, 6* >750/3000 63 W/25c *PNP, - Via < 2 Và IC = 3 A, 
BD 647, 8° >750/3000 63 W/25c î 18 — 12 mA. 

BD 649, 50* > 750/3000 63 W/25c Î 

BD 663 25...250/500* 75 W/25c * > 10/4000. - 60b. 


P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 


DA 75/6 | BD 675, 7°, 9 750/15004 40 W/25c UE = «60 et D 80 V. - 
DA 75/6 BD 676, 8*, 80°]. >750/15004 40 W/25c A > 750/2000 pour types A. 
DA 77 BD 681, 2 >750/1500* 40 W/25c > 750/2000 pour types À. 

DA 85 BD 695, 7° >750/30000 70 W/25c “Vcm — 60 V. - > 750/ 


DA 85 BD 696, 8* >750/30000 70 W/25c 4000 pour types À. 


DA 86/7 BD 699, 701‘ > 7560/3000 70 W/25c *“VcM = 100 V. - [i > 750/ 
DA 86/7 BD 700, 2* >750/3000 ‘ 70 W/25c 4000 pour BD 699 A, 700 A. 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


DA 85/6 
DA 85/6 


62, 3 (a) 
64, 5 (b) 
66, 7 (c) 
BDX 70, 1, 2°, 3* 
BDX 74, 5 
BDX 77, 8° 


BDY 10, 11* 


BDY 12 B, C* 
BDY 13 B, C* 


BDY 17 
BDY 18, 19* 
BDY 20 


BDY 23, 28 
BDY 34 
BDY 38 


BDY 39 


BDY 42, 3°, 4 


BDY 45, 6, 7 
BDY 53, 4* 
BDY 55, 56* 


Gain en courant 
/ à le (mA) 


20...70/4000 
20...70/3000 

20...250/500* 

25...100/500 
20...70/4000 


20...70/3000 
40...250/1000 
40...160/1000 

> 7650/3000 

20...70/5000 * 


>1000/3000 
>1000/5000 
>1000/10 A 
20...80/4000 
15...60/8000 

>30/2000 


10...50/2000 


30...90/1000 
30...90/1000 


>20/4000 
> 20/4000 
20...70/4000 


15...180/2000 
20...300/2000 
> 30/2000 


20...70/4000 
>20/1000 
>20/2000 

20...60/2000 

20...70/4000 


115 W/25c 
115 W/25c 
115 W/25c 

29 W/25c 
117 W/25c 


115 W/265c 
34 W/25c 
34 W/50c 
60 W/25c 

150 W/25c 


90 W/25c 
117 W/25c 
150 W/25c 

75 W/25c 

75 W/25c 

80 W/25c 


130 W/45c 


15 W/45c 
15 W/45c 


6000 
3500 
6000 


85 W/25c 
16 W/25c 
115 W/25c 


75 W/25a 
60 W/465c 
95 W/45c 
60 W/265c 
115 W/25c 


200 | RTC 
200 |RTC 
200 | RTC 


200 | Sesc 
125 | Tele 
190 | RTC 
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Observations 


= 2 N 3055. 

*VcEM — 140 V,6 > 20/2000. 
* > 15/8000. - 50b. 

+90. 
*VcEM = 70 V.- 90b. 


Complément. à 2 N 3442, 
*VcmM 60 V. 
*VcM 125 V. 
*PNP, - ([J) V. BD 239. 
* > 10/8000. - 


) Types À : VCEM — 
Types L : VCEM V, 
B mesuré à 4 (a), 6 (b) et 
12 (c) Amo. 
*VcEM = 75 V,6 > 20/5000 
Différents boîtiers. 
#PNP, - Via < 1 V à 3 A. 


de ui — 4A.- 
100 

VCBM 60 V. 

VcBM 80 V. 


*VCM = 


- *@ — 50.150. 
- *B — 150...50. 


50...150 (> 15/ 
100...300 (> 25/ 
: > 200. 


2500), B : 


*Types À : 
| 2500), C 


*80b. ! 
*VcEmM — 80, VcsM — 150 V. 
#100b. - t, = 2 us. 


€) V. 180.5 T 2. équivalents. 
*65b, - torr < 1 US. 
#50b. - Vin < 0,7 V à 2 A. 


*100b. 

VCEM +300 et [1] 350 V. 
VCEM #300 et [Cl 350 V. 
*VcEM = 120 V. 

*Vcem — 120, VCBM = 180 V. 


26 


Technolôgié Gain en courant F f C l T | 
et tableau < b t cb CM N Fabri- : 
de remplacement f'à le (mA) (dB) | (MHz) | (pF) (°C) | cant Observations 
10 
62 


20..60/10 A 150 W/25c 200 | Sesc |*VcEM — 125, VcBM — 160 V. 
>45/500 15 W/100c 200 | RTC | Vi < 0,7 et * < 0,5 V à 5 A. 
>45/500 15 W/100c 200 |RTC | Vu < 0,9 V à 5 A. 


.….200/500 28 W/25c Var < 1 V à Ic = 0,5 A. 
.…180/500 25 W/25c © 2 N 3441. 
.…150/4000 117 W/25c *VCEM — 120 V. 
.…120/12 A 150 W/25c *VcEM = 60 V. 
.….120/8000 150 W/25c © 2 N 3773. 

..100/500 | 25 W/25c *VCcEM = 120 V. 


240/500 36 W/25 0 v.E 
ES “40/8002 W2Be ba a V.- [1 3 groupes, 
er [a] ss 40 W/75c VcEmM = *100 et 80 V. 
93, 4*, 50 15...60/1000 30 W/50c VCcEM — *300 et [ 250 V. 


45..165/1 8,5* *A 100 MHz, Ic = 1 mA. 
> 30/20 1,2 Amplif, 200 kHz. 


BF 2e ED, li 300/25a Attaque tubes sortie lignes. 


265/45a *A 1 MHz. - [] 40b. 
90 (—30)/7 265/45a FI-TV. sans CAG. 
= 330/25a 
70/2 330/25a FLTV - *A 35 MHz. 
> 25/30 . 680/25a* Vidéo. - *1270/100c. 
50 (>15)/10 1 800/25a Pdm —2,5 W à 25 °C au boîtier, 


50 (>20)/3 

70 (>20)/2,5 

50 (—20)/4 
50/4 
50/3 


200/25a Conv. T.V. et F. M. 
175/25a GP — 10 (> 8) dB à 800 MHz. 
200/25a GP > 22 dB à 40 MHz. 
310/25a GP — 22 dB à 40 MHz. 
310/25a 


000 


60 (20)/3 
70/4 
70/4 
50 (—20)/2,5 
57 (-26)/4 


175/25a 12 dB à 800 MHz. 
310/25a 15 dB à 200 MHz. 
310/25a 22 dB à 40 MHz. 
175/25a 16 dB à 200 MHz. 
= 40 V. - FL - T.V. 
130/45a C.A.G. (60 dB). rue 
Vcsm — 40 V. - FI - T.V. 
260/45a . sans C.A.G., GP — 26 dB. 


(œXSXeXe) ND 


© 
D 
Ci 


88 (>38)/10 


© 
N 
Cd 
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L Technologie Gain en 
bl courant Fo fe Cob Venu : Tim | Fabri- : 
semer Pal md | Gb | ho] GF | À (| cant |" Obsevations 


BF 177 >20/15 120 100 600/55a 175 | RTC | * < 3,5. - Vidéo. 
BF 178 >20/30 120 160 1700/100c 175 | RTC! * < 3,5. - Vidéo. 
BF179A,B*,C >20/20 120 160 1700/100c 175 | Siem| VcmM = *220 et [] 250 V, TVC. 


45 (>12)/2 150/25a GP = 9 (> 7,5) dB à 800 MHz. 
30 (-12)/2 — 150/25a GP — 8 dB à 800 MHz. 
20 (-10)/2 130/25a GP — 9 dB à 900 MHz. 
20 (>10)/3 — 130/25a V.H.F. et UH.F. 
67...220/1 145/45a *A 1 MHz, conversion. 
36...125/1 145/45a *A 100 MHz. 


BF 194 65...220/1 ; 220/25a *ÀA 1 MHz, 4 dB à 100 MHz. 


BF 195 35...125/1 220/25a *A 1 MHz, 4 dB à 100 MHz. 
BF 196, 8* 80/4 200/45a NE Abe CAG. - *Coy = 


BF 197, 9 87/7 200/25a FIL-T.V. sans CAG. 
*A 200 MHz. - GP — 22 dB! 
BF 200 30 (>15)/3 150/25a 200 MEL 


BF 222 60 (20)/2 175/25a i GP — 20 dB à 100 MHz. 


83/15 330/25a F.L-T.V.C. - Boîtier plastique. 


85 (—30)/7 360/25a GP — 44 dB opt. à 35 MHz. 
75 (>30)/4 360/25a nr dB opt. à 35 MHz, 
100/3 50/45a Sous plastique, pour modules. 
> 30/2 60/25a Commande tubes néon. 
115/1 50/45a *1 MHz. - Pour modules. 
67/1 50/45a *100 MHZ. - Pour modules. 


BF 232 30...230/7 270/25a i FETV. - *25 V à base ouverte. 

*Groupes 2 : 40...70, 3 : 60. 
Dre. UT 300/25a 220 6 + 2000 - D À 
1 MHz. 


BF 234 90...330 300/25a +*A 1 MHz, 3,5 dB à 200 kHz. 
BF 235 40..165/1 300/25a *A 100 MHz, étages d’entrée. 
BF 237, 8* >30/1 C 360/25a *8 > 70 à Ic = 1 mA.- [] 45b, 
BF 240, 1* 65...225/1 225/25a *@ — 35.125. - “Sans CAG. 


PI HF 24 BF 251 80 (>30)/4 600 30 150/24a 175 | SGA | GP = 33 (> 28) dB à 36 MHz. | 
PI VH 24 BF 252 55 (-30)/2 400 0,3 87 30e 150/25a 175 | SGA | GP —22C> 19) dB à 100 MHz. 


28 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


HF 34 BF 271 

UH 24 BF 272 

HF 24 BF 273 

HF 24 BF 274 

VH 34 BF 287, 8* 

HF 47/8 BF 292 A, B*°, CO 
BF 48/9 BF 297, 8, 9 


nS PI HF 32 
nS PI HF 33 
nS — HF 34 
nS — HF 35 


Gain en courant fe Ccb 
/ à K (mA) (MHz) | (PF 


75 (>55)/10 
60 {-30)/3 
>40/1 
>70/1 
60 (>40)/2 
70 (>30)/10 
30...150/30 


>28/4 
80 (-40)/15 
>28/4 
150 (>60)/10 
50 (>30)/3 


150 (-60)/10 
60...380/1 
25...160/4 

>20/30 


45..150/1 
>30/1 
20...350/5 


50 (>20)/3 
50 (> 20)/3 
( 


35...125/1 
70...220/1 
>40/7 
>40/7 


180/45a 


800/25a0 
800/25a* 
190/25a 


190/25a 


240/25a* 
150/25a 
150/25a 
150/25a 
250/25a 
1000/25a 
625/25a 


250/25a 
350/25a 
300/25a 
320/45a 
130/45a 


160/45a 


250/25a 
250/25a 
200/25a 


120/55a 
120/55a 
300/25a 
310/25a 
310/25a 


360/25a 
360/25a 
310/25a 
500/25a 


Observations 


V. BF 194, 5, ident. sauf boîtier. 

*VCrM = 250 V.- 5000/25c. 

*5000/25c, Vidéo couleurs. 

GP = 22 dB à 200 MHz. 

GP = 28 dB à 35 MHz, CAG — 
60 dB. 


FI-TV sans CAG. - *400/25c. 
GP = 11 dB à 800 MHz. 

*A 600 KHz. 

Amplif. FI 0,47 et 10,7 MHz. 
*B > 65, amplific. FI. 

Vcm = *190 et [ 220 V.- Vidéo. 
Amplif. BF. - (*) V. BF 257.9. 


Pour base commune, 100 MHz. 
FITVC, sans CAG. 

*Base commune, 100 MHz. 
Vidéo. - *A 1 MHz. 

*300 MHz, GP — 11 dB. 


Vidéo. - *A 1 MHz. 
Amplification FI-AM. 

*A 100 MHz. 

VcEM — *200 et [J 225 V. 


*G — 60.150. 
*Cæ < 15 DF. 
Amplif. et Osc. < 1,5 GHz. 


GP > 11 dB à 900 MHz. 
Conversion 900 MHz. 

@) Voir BF 194, 5. 

VHE-TV avec CAG. 

FI-TV avec CAG. - #35 MHz. 


*A I MHz, 4 dB à 100 MHz. 
*A 1 MHz, 4 dB à 100 MHz. 
FI-FM et FI-TV. 

Sortie FI-TV. 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


UH 32 
VH 33 
HF 68/9 


UH 33 
HF 34 


RF 68/9 
UH 33 
UH 22 
VH 33 


457, 8*, 90 
479 

480 

494, 5 


516 
523 


540, 1”, 20 
5* 


594, 
679, 80* 


Gain en courant 
/ à le (mA) 


80 (>20)/2...25 
80/1 


> 25/30 
75...750/1 
60...220/1 


40..150/10 
30..100/10 
80 (>30)/1 
60...220/1 
> 60/1 
90 (>65)/1 


>25/30 
50/10 

>10/10 
(©) 


50 (>25)/3 
>30/15 
>60/1 

60...222/1 
>20/8. 


12075 

>30/5 
...490/1 
.…180/150 
.…450/150 


>30/5 
130 (>60)/70 
80...250/10 
50 (=25)/3 
50...110/50 
80/70 


(A) 


300/45a 
300/25a 


10 W/25c° 


250/25a 
310/25a 


625/25a 
625/25a 


300/45a 
300/25a 
150/25a 
200/25a 


10 W/45c 
170/25a 
140/25a 
300/25a 


150/25a 
625/25a 
250/25a 
250/25a 
170/45a 


1000/265c 
250/25a 
200/25a 
360/25a 
500/25a 
800/25a 


200/25a 
800/25a 
250/25a 
200/25a 
450/25a 
3500/25a 
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Observations 


À 800 MHz, GP = 8et*10 dB. 
*A 200 MHz, GP > 16 dB. 
VcM = #250 et [] 300 V. - Vidéo. 
*.— 34.140. - ‘Amplif. et 
ue < 800 MHz. Ï 
*6 = .150, 


Amplification BF classe A. - 
#8 — 130.250. - [| — 
80...200. 

*A 100 MHz, base commune. 
*@. — 30.125. - 200 kHz, 
*6 > 30. * [] A 100 kHz. 

+8 = 65 (> 35). 


Vidéo. - VoM = *250et [ 
Amplif. 200.900 Mrz. 
*A 800 MHz. 

@) Voir BF 194, 5. 


*A 200 MHz, GP = 19 dB. 
FI-TV couleurs. - *50b. 

=+*> 4Set [] > 30.- À 1 MHz. 
*B — 35.125. - Oscillat. 
*f. = 650 MHz, F, — 5 dB. 


*PDM = 0,4 W, - 
*A 2 GHz, IC — 3 mA. 
*A 800 MHz, IC — 2 mA, 
* — 450.530. 

*B > 40, VCEM 

*6 > 40, VCEM 


*A 1 MHz, IC - 

*A 200 MHz. - É 

*A 500 MHz. - CATV. 

*A 800 MHz, GP > 11 dB. 


Amplification antenne, 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


HF 3/47 
HF 47 


BFW 92 >20/2 1600 
BFW 98 35/50 1000 


BFX 11 
BFX 12, 3* 
BFX 16 


BFX 17 
BFX 18 


Gain en courant 
/ à L (mA) 


> 20/2 

125/10 

225/10 
85 (>40)/7 


>10/120 
>15/500 
85 (-30)/7 

> 20/20 


>25/50 
20...125/25 
15..100/15 
>25/50...150 
>25/150 
>25/5..50 


70 (>25)/4 
70 (>30)/4 

>35/0,1...50 
75 (>30)/10 


130 (>50)/0,01 
20...60/10 
>175/0,01 


>35/100 
> 20/3 


leu 


>600 |<4,5 20e 

— >450 | <15 20e 
<4* >580 | <0,3 25e 
ous + E 90e 


rs 


30 
7 


400 
750 
25 


15e 25 
18e 1000 
45 


140 


1000 


Les Ne Tim | Fabri- 
T: (fc) (°C) | cant 
110/25a 125 } RTC 
110/25a 125 | RTC 
110/25a 125 | RTC 
110/25a 125 | RTC 


3000/75c 
5000/75c 
260/45a 
300/25a 


‘400/25a 
800/25a* 


A EE 
A EE 


150/25a 


175 | SGA 
150/25a 175 | SGA 


360/25an | 200 | SGA 
240/25a 175 | SGA 
130/25a 122 25 | RTC 
300/25a* RTC 


500/25a 
300/25a 


500/25a 
800/25a 


175/25a 


Observations 


*500 MHz Pour 
*100 MHz circuits 
*100 MHz } hybrides. 


4 W/175 MHz, GP > 8 dB 
4 W/175 MHz, GP > 11 dB. 


1 W sortie à 400 MHz. 
1 W sortie à 175 MHz. 

*A 200 MHz, Ic = 2 mA. 
Commande néon. 


Amplif. large bande. 

*A 500 MHz, IC — 2 mA, 
*A 1 GHz, IC — 3 mA. 
*3500/25c. - Amplif. antenne. 
1 W/500 MHz. - *3500/25c. 
[1 350/25c. - Amplif. antenne. 


Complémentaires. - * > 30/10. 
- D 50b. - À 1800/25c. 


*poM = 0,7 W.- [ > 40/1. 
*2500/150c. - Ampl. oscillosc. 


*A 60 MHz. - [] 40b. 

+*A 200 MHz, GP > 18 dB. 
*A 100 MHz. - [] 1200/25c, 
*A 200 MHz, GP = 22 dB. 


*A 500 MHz. 
1 W/1 GHz. - *2500/25c. 


A BvE < 5 mV, < 20 uV/°C. 

*B — 50...250/10, - t, < 150 ns. 

@) Triple différentiel. - AV: 
< 5 mV, < 0,5 uv/°C. 

2,5 W sortie à 150 MHz. 

*A 60 MHz, GP = 32 dB. 
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. Technologie ù Br n de F f ë ; , 
° b t cb ù Tiu | Fabri- | 
nee on Jèle (mA) | (dB) | (Mir) | (pF) | (Ÿ) el en ÉRatGRE 


3,5* | 400 175/25a 200 | SGA | *A 200 MHz, GP 
6* > 400 175/25a 200 | SGA | *A 450 MHz, GP 
7* 175/25a 200 | SGA | *A 800 MHz, GP 


BFX 29, 30* >40/150 500/25a “8 > 10. 

BFX 33 >25/80 2850/100c Amplification antenne VHEF. 

BFX 34 40...150/2000 870/25a0] [ #*120b. - Ch 5000/25c. 

BFX 35 200 (=80)/10 360/25a* *1200/25c. - [] Vik = 0,6 V. 

BFX 36 100...300/0,01 600/25a AVBE < 3 mV, < 10 aV/°C. 

BFX 37 70...300/0,01 360/25a0 *A 1 kHz. - [] 1200/25c. 

*8 = 65 (> 25)/100. - [1 4000/ 
25c. 


BFX 38, 39* 120 (>60)/500 800/25an 
BFX 40, 41° 120 (> 60)/500 800/25al] 


ee = Le C> 25)/100. - [] 4000/ 


T'TU DUUS3:T 
oO nonnontun 


40...120/10° 360/25a 200 | RTC | * > 20/100. - Amplif. large b. 
100...400/10* 125/45a 125 | RTC | * > 45/3. - [] 30b. 
160 (—90)/10* 5 360/25a 200 | SGA | * > 40/0,01. - D} A 100 MHz. 


25 (>10)/100 . 2500/25a 0,8 W à 0,5 ou 0,5 W à 1 GHz. 
>30/150 350/25a *Vcem = 30 V, B > 40. 
>60/150 ] 350/24a* *6000/25c. : 

É | SP — à 200 MHz, ampl. 
30...160/50 | 3700/45c Se 16 dB 1) 
120/20 200/55a *A 200 MHz. 
> 50/7 | 230/25a *A 200 MHz. 
40 (>20)/2 - 150/45a *A 800 MHz, GP — 12,5 dB. 


BFX 66, 7* >1600/10 500/25a *8 > 4000/10. 
BFX 68 100...300/150* 700/25a QU nl 


BFX 69 40...120/150* 800/25ac] * > 20/0,1...500. - [] 1700/100c. 
BFX 73 50 (>20)/3 200/25a TOR 40 mW sortie à 


BFX 74 30...90/150* 600/25a > 25/3. 


HF 45/4 | BFX 87, 8° 105 (>40)/1 360 600/25a 200 | RTC | *Vcm = 40 V.- CO 90 C 40)/ 
40 (>25)/500 >100 ne 150. - is < 150 ns. 


PE UH 32 >20/3 . 5* | >1000 | <1,7 | 15e 200/25a Amplif. ant, > 6 dB/800 MHz, 
Pl BF 48 80. 300/10* >40 |<7  |180 400/25a * > 60/0,01. - [1 1400/25c. 
PI BF 58 80...300/10* >41 <7 240 | 700/25aci * >. 60/0,01. - [1 2500/25c. 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Gain en courant 
/ à le (mA) 


Céb Vem leu 
(pF) | (V) | (mA) 


Tim | Fabri- 
(°C) | cant 


nS PI HF 35 BFX 92, 3° 40...120/0,01 45e 300/25a 175 | Fair 
n S PE HF 34 BFX 94, 5* 40...120/150 30e 200 400/25a 200 | SGA 
n S PE HF 44 BFX 96, 7° 40...120/150 30e 800 800/25a 200 | SGA 
nS Pi HF 47 BFX 98 100 (>30)/25 150 100 800/25a* 200 | Fair 
n S PI DD 46 BFX 99 25...73/0,01 <60 <15 80e 600/25a SGA 
50...150/10 100 12 | 60* 1700/100c 
nS PE C 44 BFY 50, 51* >30/150 35e |1000 800/25a 200 | RTC 
>15/1000 80b 4000/40c 

n S PE HF 43 BFY 52 >60/150 150 20e* |1000 800/25ac : [200 | RTC 
nS PI C 44 BFY 55 40. .120/150 > 60 35e 1000 800/25a 200 | RTC 
60/1 45e |1000 800/25a 200 | SGA 

50/1 125 100 800/25a 200 | SGA 

70/50 : 15e 600/25a 200 | SGA 

BFY 64 200/10 700/25a SGA 

BFY 65 >30/2 — > 50 90e 570/45a 175 | Tele 

BFY 66 | | >20/3 <6 > 600 15e 200/25a 200 |Tele 

BFY 67 40...120/150 si : >60 Fe 50e 11000 700/45a 200 | RTC 

BFY 68 100...300/150 135 50e [1000 800/25a 200 |RTC 

BFY 69 >50/2 >50 15e 50/45a 125 |Tele 

BFY 70 > 20/500 210 40e |1 000 5000/25a 200 |RTC 

350 28e 800/25a 200 | SGA 

Eee Hu 360/25a 200 | SGA 

$, 5 360/75a 200 | SGA 

ENCRES ras 

>60/0,01 <4 500/25a 200 |SGA 

>50/10 _— 4e 500/25a 200 | SGA 

>50/10 <8 60e 600/25a 200 |SGA 
> 20/3 <6 12e 380/25a 200 | SGA 


Observations 


100...300/0,01. 
100...300/150. 

*@ — 100...300/150, = 35/0,1. 
+3000/25c. 


B — 
% — 


AB < 15 %, AVBE < 1,5 mV. 
- *A base ouverte. 


#VcEM = 30 V, VceM = 60 V, 
B > 40 à Ic — 150 mA, 
fe > 50 MHz. 


*40b. - [] 4000/40c. 
Identique à 2 IN 2297. 


VcBM 80 v. 
Sortie vidéo. 

VcBM = 30 V. - GP 
à 200 MHz, 0,4 W. 
Complémentaire à BSX 30 et à 
BFY 56. 


6 dB 


Commande tubes néon. 
Identique à 2 N 918. 


Identique à 2 N 1613. 
Complémentaire à 2 N 1711. 


Subminiature. - VCBM — 25 V. 
1,2 W sortie à 180 MHz. 


VcsM = 50 V. 
Vosm = 60 V. - *B — 130. 
8 — 105 à Ic — 10 LA 


Commande tubes néon. 


AVBE < 10 mV, < 25 uV/°C. 
AVBE < 15 mV, < 25 uV/°C. 
AVBE < 15 mV, < 25 uV/°C. 
AVBE < 15 mV, < 25 uV/°C. 


Technologie 
et tableau 
. de remplacement 


BFY 85, 86° 
BFY 87 
BFY 88 
BFY 90 


BLX Pie 

BLX 29, 50* 
BLX 52, 3°, 
BLX 55, 6", 
BLX 58, 9’, 
BLX 61, 2*, 


BLX 69 
BLX70,1",2 


BLX74,5°,601, 


ñ1 
45 
75 
600 
30 


BLX78,9",80 


BLX 82, 3°, 


BLX 85, 6°, 7 


BLX 88 


VH 54/3 BLY 33, 


UH 74 BLY 37 
UH 53 BLY 38 


Rs JE courant 
1. (mA) 


>150/0,1 
>40/0,5 
>30/5 
150 (-25)/2 


…100/30 
.…120/1000 
..100/1000 
.100/1400 


..120/3000 
>20/5000 
>10/10 ÀA 
.>5/30 A 

>5/40 A 
>5/90 A 


>10/(*) 


>10/5000 
>10/10 A 
>10/30 A 
>10/40 A 
>10/60 A 


30 (>10)/1000 

> 20/10 À 

> 20/5000 

> 20/2500 

>7/20 À 

> 7/20 À 
50...100/50 


50/1000 
50/500 


15.60 /3000 
30...100/1000 
30...100/1000 


130/45a 

50/45a 

175/45a 
200/25a 


2000/25c 
11 W/25c 
63 W/25c 
88 W/25c 


15 W/50c 
45 W/50c 
60 W/50c 
150 W/50c 
188 W/50c 
300 W/50c 


(e) 
45 W/50c 
60 W/50c 
150 W/50c 


188 W/50c 
300 W/50c 


50 W/25c 
100 W/50c 
50 W/50c 
30 W/50c 
150 W/50c 
150 W/50c 
450/25a 


2000/100c 


20 W/25c 
5000/25a 


125 W/25c 
40 W/25c 
40 W/25c 
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Observations 


AB = 20 «1*10 %. 
*25b. 

GP = 14 dB à 800 MHz. 
+500 MHz. - 


GP — 8 dB à 
VcEM — *100 
25 W/70 MHz, 
50 W/70 MHz, 


CR 


Eu 


8 W/470 MHz, GP > 4 dB. 
VceM = *250, [ 300 et À 375 V. 
VcEM = *250, [ 300 et À 375 V. 
VcEMm = *250, [ 300et À 350 V. 
VcEM = *80 et 100 V. 

VcEM = *80 et 
Faible distorsion. 


3 W à 175 MHz, - *VCEM = 


20 V. 
6 W/470 MHz, GP = 7 dB. 
1,8 W/470 MHz, GP = 8 d 


25 W sortie à 12 MHz. 
“8 = 
*8 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


VH 63 
VH 73 
VH 6/73 


Gain en courant 
/ à le (mA) 


50/1000 
60 (—10)/200 
30/250 


>15/750 
>15/1000 
(*) 


>5/500 
>5/500 


>5/500 
50 (-10)/1000 
>5/500 
>5/500 
>5/500 
10..120/1 
70/250 


> 30/500 
50 (—30)/500 
75 (>40)/100° 
18...60/800 
80 (—20)/10 


>25/500 


> 30/2000 
>30/10 


.….250/1000 
>25/10 
>30/15 

40/10 

.…120/150 
>25/100 

..150/100 


>25/1...500 
>650/10 
>40/10 
>40/10 
>40/10 
>40/10 


Â 
por 


SITIRIII 


© 


| œ 


= 
© 


10 W/25c 
10 W/25c 
5000/25c 


8000/75c 
17 W/85c 
(op) 


16 W/25c 
29 W/25c 
44 W/25c 
130 W/25c 
16 W/25c 
16 W/25c 
44 W/25c 
130 W/25c 
3750/75c 


800/25a 
500/25a* 
360/25a 
800/25a 
300/25a 


360/25a 


770/45a 
300/25a 


3200/25c 
360/25a 
250/25a 
110/25a 
360/25a 
360/25a 
800/25a 


800/45a 
50/45a 
50/45a 
160/25a 
215/45a 
235/45a 


Observations 


6 W;470 MHz, GP = 6 dB. 
4 W/175 MHz, GP = 10 dB. 
1,8 W/470 MHz, GP = 8 dB. 


4 W/175 MHz, GP — 6 dB. 
11 W/175 MHz, GP = 4,5 dB. 
€@) Identique à BLY 78, 9. 


8 W à 175 MHz, GP > 9 dB. 
15 W à 175 MHz, GP > 7,5 dB. 
25 W à 175 MHz, GP > 6 dB. 
50 W/175 MHz, GP > 5 dB. 


.8 W/175 MHz, GP > 12 dB. 


15 W/175 MHz, GP > 10 dB. 
25 W/175 MHz, GP > 9 dB. 
50 W/175 MHz, GP > 7 dB. 
1 W/470 MHz, GP — 7 dB. 


*@ > 20/500. 

tors < 60 ns. - *1500/25b. 

* > 25/500. 

tors < 40 ns. 

Commande tubes néon. 

*VcemM — 30 V. - Commande 
tores. 

*PNP. - trs < 1 US à 1 À. 

Commande tubes néon. 


*VcEM = 60 V. - [ 3 groupes. 


Commande néon. 

Pour circuits hybrides. 
tr = 25 (< 40) ns. 
lors < 18 ns à Ic — 
tors < 60 ns à Ic — 


*90b. - t, — 100 ns/150 mA. 
tr < 50 ns. 

*40b. - t, < 40 ns/10 mA. 
Subminiature, 

t, < 150 ns à IC — 10 mA. 
tr < 800 ns. 


Technologie : 
et tableau Gain en courant 


de remplacement [à le (mA) ) Observations 


HC 33/5 : ..225/2 300/25 
RC 33/5 ‘80...540/2 200/28a 
HC 32 ...120/30 360/25a 


200 ns. - *VCEM - 
200 ns. - *VCEM 
10 ns à Ic — 


>30/500 500/25a < 40 ns à Ic = 500 mA. 
>30/500 800/25a < 40 et * < 50 ns/500 mA. 
>35/500 1000/25a < 40 ns à IC — 500 mA. 
.…180/10 125/45a *40b. - t, — 150 ns à 10 mA. 
.….300/10 125/45a *VCEM = 60 V, B — 50.200. 
….150/10 : 300/25a ts < 20 et * < 30 ns/10 mA. 


300/25a VcEM — #50 et [] 60 V. 
300/25a VCEM — *50 et [] 60 V. 
300/25a Version plast. BSW 21, 2, A. 
125/25a *VcEeM — 12 V,B > 30. 
700/45a VCcEM = *120 et [] 150 V. 
125/25a Commande tubes néon. 


se” …120/150 400/26a0 *Q — 100.300. - [) 1800/ 


BSW .…120/150 400/25 25c, - Compl. : BSW 82.5. 
BSW ‘ me 


(*) 500/25a @) V. BSW 72.5, complém. 
BSW 88,9 À, B° ..300/10 — 230/45a *B — 250.750. 


60/300 600/25a i Commande mémoires. 
20...40/10 360/25a 60.120. - t, — 5 et 


HC 64/6 >35/500 6000/35c *VcEM = 65 V, VoBm — 90 V. 


C 4 VcBmM — 40 V, PdmM == 2,2 W 
: 70/5 700/25a à 25 °C au boîtier. - 


60/30 
80/10 
70/30 
60/30 
63/150 
60..150/100 
100 (—40)/10 


360/25a Commande mémoires, 
300/25a VcBM = 15 V. 

360/25a VcemM = 30 V. 

360/25a Complémentaire à BSX 26, 28. 
800/25a Vcam — 60 V. 

800/25a *B > 25/1...500. 

360/25a ty — 17 (< 40) ns/300 mA. 


LITITII 
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Ut Gain en courant f V ; 
t CM : _ ; 
de SR q [à le (mA) (MHz) 6 (V) à Te Observations 


>65/10* 320/45a ts = 50 ns. - * > 50/50. 

40 (-15)/300 360/25a ir it — 9 (< 15) ns/300 mA. 
30...150/20 300/25a Identique à 2 N 2475. 
40...120/150* 3000/25c i VcBM — 80 V.-* > 20/0,1...500. 
40...120/150 3000/25c i VCcBM — 100 V. - 800/25a. 


BSX 48, 49° 42/100 1000/45a i t% — 35 et *30 ns/150 mA. 


n , — 180...540, — Types A : 
BSX 51, 2 75...225/2 300/25a Von = 50 V. B = 60 V. 
BSX 53, 54* >100/10 130/45a *VcEM = 45 V.-t, < 150 ns. 


HC 45/4 BSX 59, 60°, 1 >30/150 >250 45e 1000 800/25a 200 | RTC | *Vcem = 30 V. -1, — 35, *40 
È ù >20/1000 70b et [] 50 ns à Ic — 500 mA. 

BSX 62, 63° 30...200/1000 >30 35 40e ! 2000 4400/45c 209 |Siem |*Vcem = 60 V. t, — 30) ns. 

BSX 68, 9 30...300/10 >175 <8 15e 200 125/45a 125 |Tele |*B — 60.180, VcEM — 20 V. 


BSX 72, 75° >20/1...500 500/45a *ICM = 1 A,t, = 25 ns. 
BSX 80 80/10* 230/45a * > 15/0,5.-t, < 40 ns/10 mA. 
BSX 81 >65/10* 230/45a * > 65/50.-t, < 150 ns/10 mA. 
BSX 87°, 88 30...120/10 _ 360/25a “Équivalent à 2 N 914. 
BSX 89 20...60/10 300/25a ty < 40 ns à Ic — 10 mA. 
BSX 90, 91° 20...60/10 300/25a * — 40..120/10. - [1 20b. 


Li 


BSX 93 40..120/10* 360/25a * > 20/100. - 15 V base 


ouverte, 


BSY 10, 11° 45...80/10 300/25a 175 | RTC re a = 45 V, 

A 20...60/10 1000/25c |175 | Siem | ldentique à 2 N 143. 

BSY 18 40..120/10 1000/25c 175 | Siem | Identique à 2 N 744. 
30...120/10 320/45a 200 | Tele | Identique à 2 N 708. 
SOON g 320/45a 200 | Tele |“ ae Ne Ce 

BSY 34 42 (>25)/100 , 2600/45c 200 | Siem | tt — 30 ns à Ic — 150 mA. 

BSY 38, 9° 30...60/10 300/25a [175 | RTC | Vcru = 20 V. - 8 — 40.120. 

BSY 40, 41‘ 20...60/10 300/25a 175 | RTC | *8 -= 50..200/10. - t, < 20 ns. 


BSY 44 40...120/150 le >60 14 50e 700/45a 200 | Tele | Identique à 2 N 1613. 
BSY 45 40.. .120/150 >50 <15 100e 700/45a 200 | Tele } Identique à 2 N 1893. 


Technologie 
et tableau 


. de remplacement 


+n S PE 
nS PE 


nS PE 


nS PE 
nS PE 
nS PE 


nsS PE 


nS PE 


nS PE 
nS PE 


+nS PE 
+nsS PI 


n SPE 


nS PE 
nS PE 
ns PE 


nS PE 


HC 45 
HC 43 


HC 43 


HC 44 
HC 44 
HC 46 


HC 46 


HC 53 


HC 42 
HC 42 


HC 33 
HC 45 


HC 37 


HC 43 


HC 43 


HC 44 


HC 44 
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Gain en courant 
Type / à |. (mA) Observations 


Ve M le M 


C5 Fabri- 
cant 


40...120/150 >50 0e | 1000 800/25a Tele | Identique à 2 N 2193. 
40...120/150 100 | 7, s . 500 | 800/25a intm_ | VSuaire à 3 N 607 
100...300/150 130 | 7,5 | 25e | 500 8007258 [306 | ntm | VS ee 0 
40...120/150* 100 80208 || 200: |‘ntm.| Van M ace 207 
100...300/150* 3 130 800/25a |200 | Intm | V5, V- 552.500. 
BSY 55 40..120/140* 100 8007258 [200 |inn | VE 2 ee 


- Similaire à 2 N 1893. 


*6 = 35 à Ic — 0,5 A. 


BSY' 56 100...300/150* 80e 800/25a 200 
50 (-20)10,1 120b 1700/100c 
BSY 58 42 (>17)/100 400 4,5 25e 2600/45c 200 | Siem 
> 23/1...500 >250 | <6 50b 520/45a 


BSY 62 20...60/10 > 200 15e 860/45c* 175 | Siem 
BSY 63 30...120/10 >300 15e 1000/45c 200 | Siem 


BSY 70 >20/10 ds 300/25a 175 | Tele 
BSY 71 100...300/150 . . 700/45a 200 | Tele 
|ssyzs | 79: 60 | ses | TRES 155/45a- | 200 | 
BSY 81 40...120/150 18e 900/25a 200 
30 (-15)/1000 40b 2800/100c 
BSY 82 100...300/150 18e 900/25a /200 | Intm 
50 (—20)/1000 40b 2800/100c 
BSY 83 40...120/150 8,5 35e | 1000 900/25a 200 
30 (-15)/1000 <15 80b 2800/100c 
BSY 84 100...800/150 8,5 35e 900/25a 200 
50 (-20)/1000 <15 80b 2800/100c 


& — 35 ns à Ic — 150 mA. 
Commande mémoires à tores. 


VceM — 25 V. - *260/45a. - 
Identique à 2 N 706 A. 
Identique à 2 N 708.-t, < 40 ns 
à Ic — 10 mA. 


t, < 35 ns. - Identique à 2 N 706, 
Via = 0,7 (< 1,5) à 150 mA. 
Identique à 2 N 1711. 


Commande indicateurs .néon. 


& = 30 (> 20) à Ic = 0,1 mA. 
- Van < 1,2 V à Ic = 1 A. 


B = 60 (> 35) à Ic — 0,1 mA. 
- Via < 1,2 V à IC = 1 A. 


& — 30 (> 20) à Ic — 0,1 mA. 
Similaire à BSY 40 et 2 N 2297 


g = 60 C> 35) à Ic — 0,1 mA. 
= Vars < 1 Vèà lc = 1 A. 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Tiée Gain en courant Ccv Fou 
/ à l (mA) aù) (Mb) (pF) ve (mA) 


n S PE HC 46 


BSY 90 375 (Fou 50 2,5 25e 800/25a 
125/0,01 <8 60b 1700/100c 


700/45a 
1750/25c 


BSY 92, 3° >60/10 40e 
>35/10 60b 


90 (—40)/2000 10 W/100c 

90 (—40)/2000 25 W/100c 

110 (—30)/1000 25 W/100c 
50...200/100 30 W/25c 


50 (—10)/5000 85 W/25c 


10 W/90c 


BU 106, 107° — 50 W/25c 
BU 108 10/1500 13 W/90c 
BU 109 15...45/5000 85 W/25c 
BU 110 > 30/2000 60 W/75c 

111 >5/3000 50 W/50c 


85 W/25c 
85 W/25c 
50 W/50c 


>7/6000 
>7/8000 
>5/3000 


me ne DRERESEIES sors fee fre Le 


cé Fabri- 


cant Observations 


BSY 85 40...120/150 8,5 64e |1000 900/25a 200 B = 30 (> 20) à ic = 0,1 mA. 
30 (-15)/1000 <15 120b 2800/100c - Similaire à 2 N 2193 A. 
BSY 86 100...300/150 64e |1000 900/25a Intm |B — 60 (> 35) à Ic = 0,1 mA, 
50 (—20)/1000 120b 2800/100c - Vin < 1 V à Ic = 1 A. 
BSY 87 40..120/150 7e 60e 800/25a 
20/500 <1 100b 1700/109c 
BSY 88 100...300/150 60e 800/25a 200 |Intm |6 = 100 (> 35) à Ic = 0,1 mA. 
35/500 100b 1700/100c - Similaire à 2 N 1890. 


200 [Intm  B = 50 C> 20) à Ic = 0,1 mA. 
- Similaire à 2 N 1889. 


8 = 425 (> 140) à 1C — 10 mA. 
= Var = 0,14 (< 0,8) V à 
IC = 150 mA. 


Intm 


IL 


40 V. - *1800/25c. 


+“Pdm — 0,32 W à 45°C amb., 
200 |Tele 2,2 W à 45 °C au boîtier. - 
C1 tmp — —20 °C, 


Bal. vert. TV. - t; = 350 ns. 
Bal. hor. TV. -t; < | us. 
Bal. hor. TV. - tt, < 1 us. 
Balayage images TV. : 
Bal. hor. TV. - t, < 500 ns. 


Bal. hor. TV. - t; — 0,7 us. 

*“ICM = 10 A - THT et “bal. 
TV. 

tr < 1 us. - TVC. 

Balayage lignes TV portatifs. 

ts < 1us. - *330b. 

ts < 1 us. - *“400b. 


Sesc }Balayage lignes TV couleurs. 
Sesc |Balayage lignes et THT TV coul. 
Siem |t; < 1 us. - *“250b. 


| Technologie 
et tableau 
de remplacement 


C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
P 
P 


204, 5', 


207, 8* 
209 


210, 1’, 


225 


, 2 


6c 


2 


Gain en courant 
/ à le (mA) 


30/1000 * 
70 (=15)/5000 
15...60/1000 
> 20/3000 


25...80/250 
15...80/1000 
30...120/1000 


>2/2000 
>2,2/4500 
>2,2/3000 


>10/8000 
>15/5000 


>10/20 A 
>10/10 À 
>8/6000 
>10/40 À 
>10/20 A 
>8/12 A 
15...60/3000 


90 (—30)/1000 
20...300/3000 
17 (>13)/2000 
40...60/500 
25...100/500 


150 (—40)/500 
>15/5000 


25...60/2000 


>12/10 À 


40...250/1000 


>15/2500 
>15/1000 


50 W/25c. 
7000/25c* 
30 W/50c 

25 W/100c 


16 W/90c 
50 W/50c 
85 W/25c 


10 W/90c 
12 W/95c 
12 W/95c 


85 W/45c 


10 W/80c 
25 W/90c 


150 W/25c 
150 W/25c 
150 W/25é 
250 W/25c 
250 W/25c 
250 W/25c 
120 W/25c 


62 W/25c 
85 W/25c 
100 W/40c 
24 W/25a 
24 W/25a 


1000/25a 
7000/25c 
60 W/75c 
100 W/50c 
800/25a* 


100 W/25c 
75 W/25c 


40 W/25c 


Observations 


*5/10 A. 

Sortie images. - *800/25a. 
*300 V à base ouverte. 
Sortie lignes TV portables. 


*600 V à base ouverte. 
“250 V à base ouverte. 
tr < lus. 


VcEsM = “1,5 et [] 1,7 KV. 

*VCcEsM — 1,5 KV, VB — 0, 

*800 V à base ouverte. 

VcM — “600 et [1] 750 V. 
Sortie lignes TVC. 

Sortie lignes TV. 

VcEM — “125 et [1 150 V. 


*VcEM = 200 V, B > 10/12 A. 
“VcEM — 325 V, Ê > 8/8 À. 


*VcEemM = 500 V, B > 8/4000, 
*VcEM = 200 V,f > 10/25 A. 
*VcemM = 325 V, 6 > 8/16 À. 
*VcEeM — 500 V, B > 8/8000, 
tr < 1,2 us. 


#300b. - LI Vu — 0,6 V. 
VcM = #300 et [] 450 V. 
VcEMm = “250 et 300 V. 
Var < 1,1 V à 2 A. 
Vsa < 0,8 V à 0,5 À. 


VCEM — *170 et 220 V. - 
tr < 2 us à Ic — 5 A. 
*VcM = 250 V.- > 8/7000. 
*VcM = 250 V. - [] > 20/1000. 
*7000/25c. | 


: 800b, 325e, C : 500b, 
2006. 
* < 20 us. 


|" ee Types A : 1000b, 400e, 


40 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


nSD C 89 
nSD C 89 
nS D C 89 


D 
D 
D 
D 
D 


BF 33 
Da 64 
Da 65 
HF 69/8 


0 00009 


Gain en courant 
/ à l: (mA) 


BUY 72, 3° 25...160/2000 
BUY 74, 5°, 6 >10/5000 
BUY 77, 8°, 90 >5/5000 


30...90/50 
40000/200 
40000/200 
30...90/20 


50...150/100 

50...150/100 

50...150/100 
©) 


>10/1000 

>10/1000 

>10/1000 
() 


12..36/200 
40...120/300 
20...60/200 
40...120/200 
50...200/300 


> 5/3 


80 (-10)/200 
> 20/3 


50...250/250 
15...60/3000 
10...50/3000 
10...50 /5000 


DTS 409 >15/1000 


DTS 423, 30...90/1000 


DTS 430, 15...45/2500 
DTS 712, >2,5/2000 


DTS 812, 4 >2,2/3500 
DTS 1010, 20* >200/10 A 


60 W/75c 
120 W/25c 
60 W/25c 


200/25a 
6000/25c 
6000/25c 
6090/25c 


6000/25c 
6000/25c 
6000/25c 
6000/25c 


12 W/25c 
12 W/25c 
12 W/25c 
12 W/26c 


600/25a 
1000/25a 
1000/50a 
1009/50a 
800/30a 


100/25a 


600/25a 
100/25a 
750/25a0 


15 W/95c 
36 W/65c 
50 W/65c 


100 W/25c 
100 W/25c 
125 W/25c 
50 W/25c 
50 W/25c 
100 W/25c 


Observations 


*Pom 100 W, IcM — 25 A. 
VCEM *399 et 350 V. 
VCEM *399 et 353 V. 


+8 = 75.225, - IC — 1 mA. 
*VCEM — 40 V. 

*1200/25a. 

*VcEM — 250 V. - Vidéo. 


B — *120..360 et [J] > 290. 
120...360. 
120.360. 

. D 40 D 1.8, complém. 


20/1000 et > 20/2000. 
20/1000. 

20/1000. 
. D 42 C 1..8, complém. 


= 30.90, - t, — 0,3 us. 
VcM = *60 et 100 V. 
ty — 2 us. - *VCM = 100 V. 
t& — 1 us. - *VCM — 100 V. 
VcmM = *40 et [] 70 V. 
*VcM = 150 V. - Commande 
néon. 


*25b. - t&, — 1 us. 

*VcM — 150 V. - Commande 
néon. 

*60b. - 2000/50c. 

*VCcM 100 V. 

*VcmM 500 V. 

tt = 3 us. - *VCM = 500 V 


*490b. - t; — 600 ns. 
*VcEM — 500 V. - [ 10 A 
instantané. 
15...35 
*VcEM — 1400 V. - Bal, TV. 
- tr <' Li us. 
*& > 500/10 A. 


) Technologie Gain en courant on Ve 8 
È de A Ent / à le (mA) (dB) (Mt) (PF) () Observations 


GC 100, 1* 30...140/2 | 50/25a *F 5 dB. 
GC 102, 3, 29...300/2 ; 50/25a 5 48. 
GC 111, 2 11..25/2 120/25a TV, sync. 

GC 115, 6* 15...35/2 É 120/25a 30.140. 
GC 117, 8° 30...140/2 120/25a 5 48. 
GC 120, 1° 10...35/125 120/25a 


: 70.140. 
: 120.230. 


Groupes de gain en courant : 
10.22. II 
: 18.35. IV 
: 30.55 . 


0 
I 
Il 


GD 150, 60° >7,5/15000 4000/45c 
GD 170, 75", 80 >15/1500 4000/45c 
GD 240, 1* 18...56/2000 , 10 W/45c 


GD 242, 3°, 40 18...56/2000 — ( 10 W/45c 


70 (=20)/2 50/25a . M. 
110 (>20)/2 , 50/24a Conversion < 2 MHz. 
30 (-10)/1,5 60/60a *800 MHz. - Dj 20b. 
10...50/2 60/25a *A 800 MHz, GP > 11,5 dB. 


200/100 32e 1000 17 W/25c 75 | RTC | *VcEm = 40 V, Vom = 55 V. 
150 (>50)/1000 47b 10 W/45c - [D Applications téléphonie. 
EE DEC oo [raw | se [are Pate 


OC 57, 8°, 90 20...35/0,5 10/35a Cod ee 
OC 60 100/5 10/35a RTC | Subminiature, étages de sortie. 
*100 mW. à 45°C .amb. avec 

45...120/10 d : 75/45a* RTC radiateur de 12,5 cmé. 

100/50 ; 550/25a RTC, | B = 65 à Ic — 300 mA. 
65...130/3 ; 75/45a RTC Ne SR Re NE 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Gain en courant 


/ à 1, (mA) Observations 


Fa Fabri- 
cant 


25...170/125 75/45a* *100 mW avec rad. de 12,5 cm2. 
>25/125 75/45a* *100 mW avec rad. de 12,5 cm2, 
24..85/300 550/25a B = 35.110 à Ic — 50 mA. 
85/600 550/25a B = 180 à Ic — 50 mA. 
25..85/15 140/25a B — 30 (> 15) à Ic = 0,2 A, 
50...150/15 140/25a *& — 80.300, f, — 20 MHz. 


DA 56/6 


>2000/5000 PDM = #25 et [] 20 W. 


18...1120/2 200/25a *F, < 8 dB. 


200/25a *VCEM — 45 V, F, < 8 dB. 
<8 200/25a *G > 110, F, < 4 dB. 

ne 5,5 600/25a «Vcm = 33 V. 

ns 55 600/25a 

pe 4,5 600/25a *VcEM = 30 V. 

ns 4,5 600/25a “VcEM = 80 V. 

ns es 3 300/25a *VCcEM = 15 V. 

ns ..1120/10 <8 300/25a *Vcem — 20 V. 

Le su 600/25a Vidéo. 

ns 28. 560/2 8 200/25a *VCcEM = 20 V 


60 V. - *20...100/1. 


SS 106, 8", 9 18...560/10 300/25a *“f. > 300 MHz. 
SS 125, 6 18...88/400 600/25a *VCEM = 50 V. 

« Vcm = *100 et 120 V. - 
SS 200, 1‘, 20 >32/10 150/25a Conand es néon. 


TI 3027, 8° 40...250/3000 >0,2 40e | 7000 150 W/25c *VcEmM = 50 V, VcBM = 60 V. 
TI 3029, 30* 40...250/3000 >0,2 55e | 7000 150 W/25c *VceM = 60, V, VCEM = 110 V. 
. Ti 3031 40...250/3000 >0,2 65e | 7000 150 W/25c 100 Vcem = 120 Y. 


Complémentaires. - *VCM — 
60 V.- > 10/1000. 


TIP 29, A° 5 
TIP 30, A° +9:200/200 


. TIP 31, A° 
TiP32 A+ | 20...100/1000 


Complémentaires. - *VCM — 
60 V. - > 8/3000, 


Technologie 
et tableau 


‘de remplacement / à le (mA) 


a1, 2 15...75/3000 
47, 8° 30...150/300 
49, 50° 30...150/300 
51...54 30...150/300 


>1000/1000 
>1000/1000 
>1000/3000 
>1000/3000 
>1000/5000 
>1000/5000 

>500/10 A 


>500/10 A 


LIIITIII 


an on on En En En EN En 


TD 3030703 


2N 319, 20°,1 25...42/20 
2N 322,3°,40 34...65/20 


2 N 398, A”, 


Gain en couraht 


TIP 33, A° 
TIP 34, A° 25...125/1000 
TIP 35, A‘ 


Venu l CM 


90 W/25c 


65 W/25c 
40 W/26c 
40 W/25c 

100 W/25c 


50 W/25c 
50 W/25c 
65 W/25c 
65 W/25c 
125 W/25c 
125 W/25c 
175W/25c 


175 W/25c 


225/25a 
140/25a 


15/3 De 70 40e 100 400/25a 160 
60/3 0,5 70 30e 100 400/25a 160 
> 20/5 1 : 100 
2 N 404, A° 55/30 100 120/25a 
2 N 405, 6 35/1 18e 35 150/25a 80 | RCA 
2 N 407, 8 80/40 18e 70 150/25a ‘80 | RCA | Vcsm 


50/25a 
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us Fabri- 
cant 


Observations 


Complémentaires. - *VCM = 
60 V.-[ > 12/3000, > 4/10A 


Complémentaires. - *VCM — 
60 V.- [1 > 10/15 À, > 5/25 A 


“Types À : 60, B : 
*VcEM — 300 V. 
*VCEM 400 V. 
@) Voir TIP 47...50, resp. 


80, C : 100. 


#*VCcEM = 80 V. - 
O VcEemM = 100 V. 


*B — 30, VCEM — 35 V. 
VcsM — 50 V. 


*PdM = 150 mW. - O PdmM = 
250 mW. 
*“VcEM = 35 V, fabr. : GE, 


TrAG 
TrAG 
. 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


+n S PE HF 45/7 


HF 45/7 


p G Me VH 23 


p G Me HC 33 
p G Me HC 22 


Type 


Gain en courant 


/ à le (mA) 


30.. | 30.207 | 1 


DV CM ! CM 


2 N 464, 5° 14..33/1 <22 <60 100 170/25a 85 GI 
2 N 466, 7° 54...130/1 <22 <60 100 170/25a 85 | Gi 
2 N 494, A° 40...70/2000 + 


CTNESESESCHES 
uma D nn fr onfelsfe is ECS 


31 (>13)100 


19...42/20 


53...90/20 


64 (-47)/100 


30..70/1 
100...225/1 

30...70/1 
100...250/1 


20...60/150 


60 (20)/150 
40. 120/180 


40...120/150 


50 (>20)/0,1 


>4/2 


20...60/10 
>25/10 


500 


150 
300 


3 25 
>1,3 <40 

1,5 

2,5 

1,8 

2,5 


<1,4 
“ee 


Pom (mW) 
/'à T, ou 
Te en 


| 257% | 


CE Fabri- 
cant 


800/25a RTC 
GE 

30e 225/25a GE 
45b 170/40a 
30e 225/25a Sesc 
40b 170/40a 
30e 500 200/25a 100 
30e 500 200/25a 100 
25e 250 200/25a 100 
25e 250 200/25a 100 


>40 80er] 800* RCE 200 | Fair 

80 80e 600*/25a 185 | Fair 
ni 870/25a 
ES 5000/25c 


. & 
15 50 


75/25a 


_300/25a 
150/25a 


| 175 | | Fair | 


a 


100 Moto 
100 | Moto 
100 TI 


Observations 


Moto | ve — 45 V, - *Fabr. : GE. 


27...66. 
110...270. 


= Les fn from DE DER 


[3 4000/25c. - *Vcm = 100 V. 


*B — 34.65 à Ic — 20 mA 
et 64 (> 47) à 100 mA, - 
f,. = 2,5 MHz. 


*6 — 72.121 à Ic — 20 mA 
et 85 (> 65) à 100 mA. - 
f,. — 3,3 MHz. 


VcsM = 45 V.- BG — 50.120, 
f, = 2 MHz. 


VcsmM = 30 V.- *f — 50.125. 
VcBM = 30 V. 


4009/25c. - *VCM — 100 V. 


*G. — 40...120, f. = 80 MHz. 


120b. - *3000/25c. 
120b. - *2000/25c. 


0,5 (< 1,2) V sous 


*A 70 MHz, GP — 23 dB. - 
O f, — 800 MHz. 

*6 — 40.100. 

t, < 100 ns à IB — 1 mA. 
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et tableau 
de remplacement 


Gain en courant Fe f Cet Ve I T, Fabri- : 

re / à le (mA) (dB) RE (pF) (V) (mÀ) (°C) cant Observations 

OA 30 MHz. GP = 22 dB. - 
ms CCE SOIR EX 

20...60/10 >900 12e 300/25a 75 |Sesc |*? 7 40.120 à IC = 10 mA, 
> 20 à Let 100 mA.-1, = 14 

_—. un Le RE 1EPRERE For) SE mener | 
[ans ue a . er RE Pose. HE 


+p G Me HF 22/3 


n S PE HC 32 


n S PE HC 33 


p G Me HC 23 150 1e 150/25a Vau = 0,25 V à Ic = 10 mA. 
p G Me HC 22 150/25a Van — 0,35 V à IC = 150 mA. 
p G Me HC 22 80 E0/10 150/25a Var = 0,35 V à Ic = 150 mA. 
n S PE HC 34 >25/10 300/25a* Eve V.-t « 25 ns. - 
nS Me HC 33 40 (>20)10 300/25a Vosm = 40 V. 


p G Me HC 24 


HF 35 2 N 839, 40° 15...50/10 300/25a 175 *B — 30.100. 
nS PI HF 35 2 N 841, 2° 60...400/10 10 300/25a 175 *8 = 20...55, f, — 30 MHZ. 
nS PI HF 35 2 N 843 45...150/10 40 300/25a 175 
nS PI HF 35/6 2 N 844, 5° 40...120/5 50 300/25a 175 *VcEM = 80 V, Vcsm = 100 V. 


2N |2nsgs | > | >2070 | | >2070 | | >100 | 1 | >100 | 360/25a | Fair | Amplif, et commut. non saturée. 
ESIEES N 869 A 40...120/30 Fa 360/25a E3 a Commut. saturée et non saturée. 
30 (>25)/100 25b 1200/25c 
40...120/150 80e 500/25a 200 | Sesc | *B = 100.300, f, > 60 MHz. 
> a 1 100b 1000/100c 
EE .120/10 20e 360/25a Fair | Van — 0,4 (< 0,7) V à Ic — 
17 (>10)/500 _40b -1200/25c 200 mA. 


50...200/10 360/25a. Fair | Commut. non satureé et amplif 


50...200/10 Fe : ee 360/25a Eair NT F, — 3,5 dE 
50 (—20)/3 900 2,7 15e 200/25a 


Fai 40 mW sortie à 500 MHz 
air n = 25 À. 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Gain en courant 
/ à te (mA) 


Fe fe Ccb Veu lcm Tim | Fabri- 
(dB) |! (MHz) | (pF) | (V) | (mA) (°C) | cant 
>60/0,5 4 300/25a 175 Ti 
120 (—40)0,01 600/25c 
100...300/150 50e 500/25a Fair 
>20/0,1...500! 75b 1800/25c 


960.3 40/10 150/25a 
964, A° 70/10 150/25a 
965...7 70/10 150/25a 
968...70 35 (—20)/25 150/25a 
35 (—20)/25 150/25a 
75 (>40)/25 150/25a 
75 (-40)/25 150/25a 


ECM PET ES CREUSE Ro 


| -G100 | | 150/2%a | | 100 | Moto 
2N 75 5720 >100 |<10 15e 360/25a 200 | Fair 
2 N 3 >35/20 100 10 12e 360/25a 200 | Tran 
>1000/0,1 >1 <3 40e 500/25a 200 TI 
>7000/100* 75b 1000/100c 


2 N 998 :.>2000/100 <6* 60e 500/25a 200 | Fair 
>800/1 100b 


n S PI BF 35 


pS AI C 31.6 


nS PI HF 35 


pS PI HF 43 


p G Me HC 21 


1800/25c 
>70000*/100 20 500/25a 200 | Fair 
>1000/1,1 1800/25c 
2 N 1008, A° 40...150/10 20 300 200/25a 100 | Moto 
40.1 RCE TOM 10 ET 300 us 25a Fi Moto 


2 N 1008 B 
30. | 30.730 | 55 |55w/2%e | 


A SEE ICE 


BF 23/4 
BF 35 


Observations 


*6 > 150 à Ic — 0,5 mA, 300 
C> 100) à 10 LA, F, = 3 dB. 


Choppers. - (*) Identiques à 
2 N 1917.22. 


Vo = 0,5 (< 1,5) V à Ic 
150 mA. 


*2 N 960 : VCM = 15 V. 

*B — 

Divers courants de fuite, 

*2 N 968 : VCM = 15 V. 

Voar = 0,19 V à Ic = 10 mA. 
*2 N 972 : VCM = 15 V. 


30° V. - *1250/25c. 


*Ic = 50 LA, f — 1 kHz. 
Vcsm = 15 V. 


Viot < 1,6 V à IC 100 mA. 


* < 70000/100. 


*Ic — 1 mA, VCE = 10 V. 


| Del [5 > 5 Ke, & = 5 us. 


VcBM 40 V. 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


T Gain en courant Fe Venu lem Tin | Fabri- 
ype / à i (mA) (dB) (V) | (mA) (°C) | cant 
a 0 >10/2000 


30b | 7500 175 W/25c Wh 
— 30b | 7500 175 W/25c Wh 


>10/5000 


nS MeP 94.7 
nS MeP 94.7 


nS PI C 58 2 N 1052 20...80/200 >8 Er 155e 5000/100c 200 | Tran 
nS PI C 57 2 N 1053, 4° 20...80/200 >8 135e 5000/100c 200 | Tran 
nS PI BF 27 2 N 1055 20...80/50 >3 100 150/25a Ed Tran 

sms [mme [fief fe [es [ao [of 


2 N 1069, 70° 10...50/1500 SE EE 7500 50 W/265c Sol 

2 N 1073, A° 20...60/5000 ge 40 10 À 90 W/25c 100 | Delc 

2 N 1073 B 20...60/5000 0,6 120 10 A 90 W/25c 100 | Delc 
2N LUE 80° 20...80/1000 60e 2000 45 W/100c 200 | Tran 
2N1 15...60/1500 50e 5000/100c 


200 | Tran 
15 A Delc 
a 15 À 87 W/25c Delc 


40. | 40.150/500 | | 6 | — | 5000/100c | 200 | | Tran | 


pnste N 1 qe. A° >15/1 21 1 25 150/25a 140 | Spra 
2N1 >15/15 7,2 | <12 10 150/25a 140 | Spra 
2 N 1131, 2° 20...45/150 : >50 | <45 35e 175 | Moto 

>60 | <30 40e 175 | Moto 


35...70/5000 125 W/25c 


25. AT 


600/25a 


HC 44/5 2 N 1132 À, 8° 30...90/150 


600/25a 


Observations 


(@) Type À : VCBM 60 v 
type B : 100 V, type C : 150 V. 


p S PE BF 34 1034, RETR 9...22/1 35e | 100 250/25a |160 | Crys | *B = 18.42, £ — 02 MI. 
p S PE BF 34 1036, 7° 34...88/1 ; 35 | 100 250/26a |160 | Crys | 242,2 7 OS MER, 


Vcsm — 220 V. 
*VCEM = 115 V, Vc8M = 125 V. 


t, — 32 ns. 


8 


— 15.75 à 750 mA, 
IcM = 


15 À, Pa 10 W. 


Vo = 60 V. - Vin < 1 V 
à lc 1,5 A, 


“VcM = 80 V. 
f, = 17 KHz,& = Gus. 


*B = 20...80 à Ic = 2 A. 
VcsM — 60 V. 


VcsM = 80 V,6 — 25 à Ic — 
12 A. 
6 — 20 à Ic 


12 A. 


(l 


*6 40.150 à Ic — 0,2 A. 


*p 18 MHz. 


15.35, f: 


VcBM = 50 V. - *G — 
£ > 60 MHz. 
VcsM = 60 et *70 V.- 

45 V. 


30...90, 


*VCEM = 


ns PI 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


p G Me VH 34 


p:G Me VH 34 
p:G Me VH 33 


 p G Me VH 33 
‘lp G Me HC 33/2 


C 45/7 


HF 34 
HF.34/5 


D30305303 
mininininininin 
>>>>>>>> 


2 N 1186, 7 
2 N 1188 
2 N 1189, 90* 


2 


2 N 1195 40/10 
2 N 1204, A‘ 35/400 


2 N 1206, 7° 
2 N 1208, 9° 


RNNNNNNN 


30...70/1 
100...250/1 25e 


Gain en courant Vem leu 
/ à le (mA) (V) (mA) 
35b 100 


30b 100 
30b 100 


Tin | Fabri- 
(°C) | cant 


100 | Moto 
100 | Moto 
100 | Moto 


>10/10 
>10/10 
>10/10 


300/25a 
300/25a 
300/25a 


30...70/1 
100...225/1 
>60/10 


200/25a 100 |} Moto 


200/25a 100 | Moto 
200/25a 100 | Moto 


200 200/25a 100 | Moto 

200 200/25a 100 | Moto 

<1,5 20e 50 225/25a 100 | Moto 

5 20 500 300/25a 100 } Moto 
60 — 


550/25a 
85 W/25c 


25e 


20...80/50 
30 (—-15)/2000 


Tran 
Sesc 


14...32/1 
14...32/1 
14...32/1 
14...32/1 


400/25a Sol 
400/25a Sol 
400/25a Sol 
400/25a Sol 


Tran 


25...50/10 
25...50/10 
75...150/10 


275/25a 
275/25a 
275/25a 


50 (>20)/10* 
50 (>20)/10* 
40...200/10* 
40...200/10* 


150/25a 
150/25a 
150/25a 
150/25a 


60...300/10* 
60...300/10* 
150 (>80)/10* 
150 (—80)/10* 


150/25a 
150/25a 
150/25a 
150/25a 


Observations 


*A 100 MHz, GP 
*A 100 MHz, GP 
*A 100 MHz, GP 


VcBM — 35 V. 


VcBM 
VcBM 


VCBM . + *8 > 100. 


VcBM = 40 V. - *B — 50.125, 
VcBm — 40 V, - *f3 — 190...500. 


“A 100 MHz, GP — 25 dB. 
*VcEM = 15 V, 6 > 25 à 
IC = 02 À. 


*VcEM = 100 V, VcBM = 125 V. 
*VCM = 45 V,B > 20,1 — 


MHz. 
MHz. 
MHz. 


65, fe 
65, fe 
65, fr 


80. 
80. 
100, VCM 


10/200. 
10/200. 
15/200. 
15/200, 
20/200. 
20/200. 
20/200. 
20/200. 


RU R en + 
VVUVVVVVYV 
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Technologie Gai | 
et tableau in en courant Cæ Vu lu T,n | Fabri- : 
de remplacement / à le (mA) (Gb) (M2) (PF) (V) (mA) (°C) | cant Observations 
VcBM — 100 V, - *20/12 A. - 
ele ee 
ÉReR 1413, 14* 25...42/20 # 4 26 25e 200 200/25a 85 GE VcBM = 35 V.- *B — 34.65. 
2 N 1415 35...90/20 26 . 25e 200 200/25a 85 GE | Vcsm — 35 V. 
HF 22/4 ù 1417, 8* 60/1 34 1,5 30 150/25a 150 *VCM = , 
HF 44 ET EL ON 400. 30071 50 MES 17 30e 600/25a* 175 ce VcBM : *2000/25c. 
—— 5 


400/25a 200 | Crys | *Vcem — ; 
400/25a 200 | Crys 30.65. 
400/25a 200 | Crys 


4000/25c — | Tran = à 0,2 A. 
250/25a 150 | Soi 
250/25a 175 | Crys 18...44, £ > 2 MHz. 
250/25c 175 | Crys 
250/25c 175 | Crys 


DTUUUS 
B22ET 


.…60/200 ° 5000/25c 200 | RCA 


.…100/200 5000/25c 200 | RCA _ à 
...60/750 : 14 W/100c 200 | RCA *VvM = 100 V (55 V à base 


55..100/750 14W/100c | 200| RCA PER 


Mise >12/25 A 40e | 25 A | 90W/25c | 100 | Delc | *Vcem — 60 V, Vonm — 80 v. 
2 N 1520, 1° >12/35 A 40e | 35 A | 90 W/25c 100 | Delc | *Vorm — 60 V, Vosm = 80 V. 


20...40/3000 30e | 5000 | 90W/25c | 100 | Moto] Ver = 40 v. 
20...40/3000 45e | 5000 | 90W/25c | 100 | Moto] *VcEm — 60 V, Vos — 80 V. 
10 


DNNNN | NN | NN 
2222 |22222|222 


S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 


COCUCU 


20...40/3000 75e | 5000 90 W/25c O0 | Moto! *Vcrm = 90 V, VcBM = 120 V. 


35...70/3000 90 W/25c Voum = 40 V. 

35...70/3000 90 W/25c #*VcEM = 60 V, VcBM — 80 V. 

35...70/3000 90 W/25c RC = AE VcsM = 120 V. 
1539...43 50.:.100/3000 ( 90 W/25c €) Voir 2 N 1529.33, respectiv. 
has 78...150/3000 . 90 W/26c €) Voir 2 N 1529...33, respectiv. 


0 vu vu vuu| vu 


| Technologie Gain en courant F f C V : 
| b t cb cM c T,u | Fabri- : 
de nent / à le (mA) (dB) | (MHz) | (PF) |. (V) (°C) | cant Observations 


pGAÏi P 84/5 20...40/10 A , ; 90 W/25c *VCEM = 45 V, VcBM — 60 V. 
p G AI P 85/6 h 20..40/10 A 90 W/25c *VcEM = 75 V, VcBM = 100 V. 
p G AI 84.6 1553...6 30...60/10 A 90 W/25c @) Voir 2 N 1549...52, respectiv. 
p G AI P 84..6 1557.60 50...100/10 A ; 90 W/25c @) Voir 2 N 1549...52, respectiv. 


HF 45 2 N 1565 30...100/5 180 | <10 | 60e 600/25a0 | 175 | Sesc | [1 1200/25c. - Venu — 80 v. 
HF 45 2 N 1566, A’ 110 (>60)/1 180 | <10 | 60e 6000/2607 |1176)| See OS ER Eve 
lo nS PI HF 45 40...120/150 18 | 50e eoû/26a/ - |l:200 1: Enr VA SRE 
|: 55 (>20)/500* 75b 3000/25c +50 > 200.1. 
nSMeP 85/6 N 1616, 15...75/2000 20 60 |5000 | 85 W/25c en a 
ln S MeP 87 N , 15...75/2000 20 100 | 5000 85 W/25c = 0,5 us. - *$ — 20.60, 
en S PI P 76 N 15...75/2000 >3 80 | 5000 | 30 W/25c Via < 2 V à 10 = 2 A. 
pSPE C 34 2 N 1640, 1° 11/1 0,4 30 250/25a | 160| Crys | *B = 15. - Bilatéraux. 
PSPE C 34 2 N 1642 — 1,2 30 ETS 160 En Bilatéral. 
=. PSPI BF 33 |2n16as | N 1643 10. | 10.251 | 250/250 | | Cns | 
|. PS AI BF 36 2 N 1654 20...45/1 <75 | 80e 250/25a | 160| Crys | Verm = 100 v. 
pS AI BF 36 2 N 1655, ee 25. a — <75 | 100e en 160 ni Veum = 125 V.-* = 10.22. 


2N | 2N 167,7 | 7° | on | re | 140| se Choppers, Vas = 1-et *3 mV. 


p G Me HC 22 2 N 1683 85 ROLE 80 12 100 150/25a 85 | RCA| & —.80 ns à Ic — 40 mA. 
‘.p G' Me VH 53 2 N 1692, 3* 500 an 25 250 a 100 FA 0,5 et *0,4 W sortie à 160 MHz. 
EXECES EXECES 1700 20...80/100 | 20.807100 | —| 121 | 150] 6 | 1000 ECTS | 200 EU | 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


su courant 


Type l. (mA) Observations 


2 N 1701 20...80/300 de 60 2500 25 W/25c 200 | RCA 
2 N 1702 11...60/800 40e | 5000 75 W/25c 200 | RCA | Vcsm — 60 V. 


2 N 1705 70..170/1 12e 200 25a VcsM = 18 V. 
VcBM — 25 et *30 V. - 
18e 200/25a FVom — 25 V, B > 30. 
Si 20e 300/25a* VCBmM — 25 V. - *1000/25c. 


2 N 1706, 7* 50...150/10 
5 W sortie à 30 MHz. - *VCEM — 


2 N 1708 >20/10 


45 V 

2 N 1711 100...300/150 800/25a es (< 1,59 V à Ic = 
75 (>40)/500* 3000/25c *80 (> 35)/0,1. 

2 N 1714, 50 20...60/200 10 W/100c* | 175 *800/25a. - [] VCEM — 100 V. 

2 N 1716, 7 40...120/200 10 W/100c* |175 1 +800/25a. - [] VCEM — 100 V. 

2 1718...21 () * 175 @) Ident. à 2 N 1714...7, respec. 


20...90/2000* 
30...90/2000* 


50...150/2000* 


50 W/100c 
50 W/100c 


50 W/100c 


175 | Sesc | Vcsm — 120 V. - * > 20/100. 
VcsmM = 180 V.-* > 20/5000. 
175 | Sesc Vin € 08 V. 
Vcsm = 120 V.-* > 50/100. 
175 | Sesc LV < 1 Ÿ. 


2 N 1809 >10/10 À 250 W/60c Ru < 015 Q. 
2 N 1810, 1° >10/10 A 250 W/60c *VcEM — 150 V. 

2 N 1812, 3° >10/10 A 250 W/60c *VcEM = 250 V. 

2 N 1814 >10/10 À 250 W/60c Rue < ISA 

2 N 1816...20 >10/15 À 250 W/60c Res 0,1 €. - (*) Voir 2 N 1809 
2 N 1823...6 >10/20 A 250 W/60c ap Fa - ©) Voir 

- Li 
2 N 1830..3 >10/25 A 250 W/60c DR eu soie @) Voir 


Vcem = 80 V. 


GP = 30 dB à 0,5 MHz. 


+p G MAHF 23 60/25a 


cie MALE 23 60/25a GP > 25 dB à 10,7 MHz. 
+p 24 60/25a 
+p G MAVH 23 20 2e GP > 21 dB à 45 MHz. 


Technologie Gain en courant F f C V Fabri- 
et tableau Type x b t US cM cm | 3 
e remplacement /.à le (mA) (dB) | (MHz) | (pF) (V) (mA) cant 
om jeune nue | [ee um 
nS PI HF 46 2 N 1889, 90* 40...120/150 80e 800/25a 200 | Sesc 
>20/0,1 100b 1700/100c 
nS PI HF 47 40..120/150 100e 800/25a Fair 
50 (=20)/0,1 120b 3000/25c 
10...30/10 A >50 10 À | 125 W/25c 150 | TRW 
>8/10 A >50 10 À | 125 W/25c 150 | TRW 
20...60/10 A >50 10 À | 125 W/25c 150 | TRW 
20...60/10 A >50 10 À |! 125 W/25c 150 ! TRW. 
50...150/1000 >2 6000 30 W/55c 100 | RCA 
75...250/1000 >3 60e 6000 30 W/55c 100 | RCA 
‘84/5 30...170/10 A >20 20 À | 150 W/25a 100 Ti 
34 34...65/20* <30 40e 500 225/25a 85 | Sesc 
34 53...90/20* <30 40e 500 225/25a 85 | Sesc 
34 72...121/20* Fee 40e 500 225/25c 85 Si 
85/6 10...50/10 A 60e 20 À | 150 W/25c 175 
ES M MR ET 
ns HF 44 N 110...250/50 50 30e 600/25a 200 Ten | 
nS PI HF 47 N 135 (-75)/10 15 re îe 80e 800/25a 200 Fair 
ns HF 47 N 15 15 80e 800/25a 200 Fair. 
PGAI P g4 2 N 1980, 1° 50...100/5000 >0,3 40e 15 À | 170 W/25c Moto 
p G AI P 95 2 N 1982 50...100/5000 >0,3 50e 15 À | 170 W/26c Moto 
35...100/1 600/25a 200 Fair 
>60/30* 600/25a 150 Fair 
20...80/150 600/25a 150 Fair 
20...80/150 600/25a 200 | Tran 
> 20/30 600/25a* 150 Fair 
>20/30 250/25a . 150 Fair 
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Observations 


*20 W/100c, 


#8 — 100.300 à IC — 150 mA, 
f > 60 MEz. 


Vsat 0,5 (> 1,2) V à Ic 
50 mA. 


VcBM = 140 V,t; +t — 2us. 
VcBM = 140 V, 10 W sortie à 


100 MHz, 
*6 = 10.30. 
VcBM = 140 V.-t, +t,; = 2,2us. 
VcBM = 100 V. 
VceM = 130 V. -B > 75 à 
Ic — 5 A. l 


*VcEM = 50 V, Vcsm = 130 V. 


VcBM = 60 V.- *45 (> 30)/100. 
VcBM = 60 V. - *64 (> 47)/100. 
VcBM = 60 V. - * => 65/100. 
*VcEM — 80 V, VCBM — 125 V. 


VoBMm — 100 Vi t, — 15 us. 

VceM = 60 V. 

*6 — 70, f, — 70 MHz, 

*VcEM — 40 V, VCBM = 70 V. 

Vcem — 90 V. 

Vosm — 50 V. - *f — 15.45, 

VcBM — 50 V. - *60...240/150. 

VcBM = 50 V. - Via = 1,5 V 
à Ic — 150 mA. 

VcBmM — 100 V. - *f = 20...60 
à Ic — 30 mA. 


Cde tubes néon. - *2000/25c, 
#Pdm = 600 mW à 25°C-amb. 
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Gain en courant 


l 
2 N 1991 15...60/150 Eu <45 20e 600/25a 150 | Moto | Vosm = 30 V. 
2 N 1997, 8* 40...200/100 20 40e 250/25a 100 TI *8 > 70, VCEM = 35 V. 
2 N 2000 50...300/500 >2  <35 30 1000 300/25a 100 TI 
2 N 2001 >60/500 >6 <35 50 100 300/25a 100 TI 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Fabri- : : 
cant Observations 


2 N 2002, 3 100 250/25a 175 | Crys | Vcsm — 30 V. 
2 N 2004, 3 > 100 250/25a 175 | Crys | Vosm — 50 V. 
2 N 2006, 7 35e 100 250/25a 175 | Crys | Vosm — 60 V. 


2 N 2015, 6* 12...60/1000 RES 50e 10 À | 150 W/25c 200. | RCA | *VcEm = 65 V, VcBm'= 135 V, 
2 N 201 7 35...200/10 60 1000 100/25a 200 | Tran 
2 N 2018, 9° 20...60/500 150 2000 40 W/25c 175 | Tran | *Vcm = 200 V. 
N 2020, 1° 40...120/500 150 2000 40 W/25c 175 | Tran | *Vcm = 200 V. 


>20/2000 45 W/100c 
12..36/200 e 80 600/25a VcsM = 45 V. 
30...90/200 >2 80 600/25a Vosm — 75 V. 


(0) >2 80 600/25a (C1) Ident. à 2 N 2038, 9, sea 


20..50/5 >0,5 200/25a re LE 


2 N 2048 >50/10 250 | <3 20e 100 150/25a 100 | Spra | t < 60 ns. 

2 N 2048,A >40/50 >150 | <3 30e 100 150/25a 100 | Spra | & < 20 ns. 
100...300/150 50e 800/25a Fair | *Ic — 0,1 mA, f — 10 kHz. 
55 (>20)/0,01 75b 3000/25c IC = 0,1 mA, f— 1 kHz. 


AB < 10 %, AVBE < 5 mV 
2 N 2060, A 50...150/10 100 12 500/25a Fair et < 10 uV/°C. 
* = & 
25...75/0,01 >60 |<15 |100b 3000/25c A dl EUR 
25...100/1200 140 W/25c > 8/12 À. - *Vcm = 70 V. 
50 140 W/25c > 8/12 À, - *VcM = 40 V. 
40...160/1200 5 140 W/25c > 12/12 À. - *Vom = 70 V. 
40...160/1200 140 W/25c . > 12/12 À. - *VcM = 40 V. 


25...100/1200 
nur [eus [fofo fete so fufuufs-munre 


Technologie Gain en courant F 4 c V | Tin l'Fabri 
et tableau x à l a vd sy Ex fi Observations 
‘de remplacement / à le (mA) (dB) | (MHz) | (pF) (V) (mA) (°C)! cant 
p G Me HC 33 2 N 2099 35/400 400 25b 500 300/25a 100 | Moto | Via < 0,6 V à Ic 
:.p G Me HC 34 2N CET mi 50/400 400 40b 500 300/25a 100 | Moto | Vs < 0,5 V à Ic 


15. | 1560/1000 | | 1560/1000 | | 40e [3000 | | 75W/25e | | 75W/25e | VCEM = 


2 N 2102 40...120/150 60 65e 5000/25c 200 | Tran . = 120 V. 
2 N 2106, 7* 12. RE CRE 15 60 1000/25a 150 | Tran = 30.90. 
250 W/60c @) Ident. à 2 N 1809.33, resp. 


+*Nos i H .— 0s i » 

2 N 2137 à 30...60/500* 3000 | 63 W/25c Mois Ce dar are 

38, 43 : 45 V. - 39, 44 : 60 V. 

2 N 2146 50...100/5000 - 40, 45 : 75 V.- 41, 46 : 90 V. 
2 N 2147 100...150/1000 50e |5000 | 12W/81c |100 Vos = 75 V. 
2 N 2148 40...80/1000 40e |5000 | 12 Er 100 Vcsm — 60 V. 


50...100/5000 0,3 30 À |170 ve | *VcM = 60 V. 
50...100/5000 170 W/25c 
80...160/5000 170 W/25c *VcM = 60 V. 
80...160/5000 0 À | 170 W/25c 


150/25a 
150/25a 
150/25a 
150/25a 


2 N 2168 >50/10 j 60/25a ; 
2 N 2169, 70* >40/10 60/25a Rubi 
2 N 2171 110...250/20 225/25a 


2 N 2175, 6 >30/0,02 50 100/25a 175 | Sol 
2 N 2777, 8° RE) 05 50 100/25a 160 |. Sol EE > 70 à Ic = 5 LA. 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


n S PE HC 44 


n S PE HC 44 


PE HC 45 


PE HC 43 


n S PE HC 43 


PE HC 44 
n S PE HC 44 


n S PE HC 44 


n S PE HC 44 


PE HC 44 


PE HC 34 


Gain en courant 
/ à Le (mA) 


| € À) 


100...300/150 40e 800/25a 200 | Sesc 
DE 1 60b Re 00c 


100. | 100.300/150 | 50 _a0e |1 [1000 | | 80/52 | 


2 N 2193, A‘, B 40...120/150 . 1000 800/25a 
>15/0,1 1600/100c 

2 N 2194, A°, B 20...60/150 1000 800/25a 
>12/500 a 1600/100c 


CET CEE mu 


30..90/200* 2000/25ar] 
75...200/200* 60e 2000/25a 
30...90/10 100e 10 W/25c 


>20/10 


25...50/5000 
50...120/5000 


>200 200 300/25a 
— — oo 15 A 75 W/25c 
70e 10 A 60 W/25c 


800/25a 


20...60/150 


>250 
2218 40...120/150* >250 800/25a0 
40...120/150 350 40e 800/25a 175 Moto 
ed 1.500 >250- 75b 3000/25c 


100. | 1003007160 | 50* | 260 | | so0/28en | 


100...300/150 400 40e 800/25a 175 | Moto 
>35/0,1. 50d > 300 75b 3000/35c 


PT RE A RE ES EC RN 


cé Fabri- 
cant 


175 |Sesc 
175 | Sesc 
175 | GE 

175 | Fair 

100 | Moto 
110 | Moto 
175 |Moto 
175 .| Moto 


D soo26an |176| Moto} 


176 | Moro | 


Type B, fabr. : 


VcBM = 45 V.- 


Observations 


*Vsat 


#Vaut. = 0,16 C< 0,25) V à 


Ic — 150 mA. 


“Via —= 0,16 (< 0,25) V à 
Ic — 150 mA. 
Type B, fabr. 


- 1600/100c, 


VcBmM — 80 V.- * > 10/1000. 


- [D 10 W/100 


VcBM — 80 V.- r > 20/1000. 
- {1 10 W/100c, 
VcBM — 120 V. 


= 0,16 (< 0,25) V à 
C — 150 mA. 


Moto. 


: Moto. 


*Vsa — 0,16 V. 


VcBM = 25 V.- 


+*G — 40.120. 


B > 10 à Ic = 15 A. 
VceM = 120 V. 


VcBMm = 60. 


* > 20/0,1. - [J 3000/25c. 


Vesm = 60 V 


Vu = 0,15 (< 
— 150 mA. 


Ic - 


* > 35/0,1. Ha 


VcBM = 60 V 


Vsat : 


* > 20/0,1. - 
Vcem — 60 V 


1000/25c. 


0,3) V à 


3000/25c. - 


1800/25c. - 


Technologie Gain en courant F f C V | Tim | Fabri 

et tableau à h © VS cn ou de Observations 
de remplacement [à le (mA) (dB) | (MHz) | (pF) (V) | (mA) (°C) | cant 
n S PE HC 34 40...120/150 350 40e 500/25c 175 Moto | Via = 0,5 (< 0,3) V à Ic = 
| an 1.500 >250 75b RA 150 mA. | 


100. | 10030075 | | — | RE 135 Mie te One EL RAOURNE + 


100...300/150 400 40e 500/25a 175 | Moto | Visa — 0,15 (< 0,3) V à 
>35/0,1...500 >300 75b 1800/25c — 150 mA, 
>15/0,01 600/25a 200 | Moto | A B = 20 et *10 %. 
25...150/0,1 3000/25c AVBE = 15 et *5 mV. 


>100/1 150 W/75c 150 : 
15 150 
15 150 
150 W/75c 150 


EUUUH 


>400/1 


30...200/200 10 W/25c* 175 
40...120/150 800/25a 


30/10 100 300/25a 
30/10 199 150/25a 
N 50...200/150 5000/25c 2 
LEE si à EE BLABES ! AE) oo [mor | 50 dñ.. SES 


<16 25 150/26a *Fourni en paires. 
VcgM = 15 V. - *Fourni en 


<16 10e 1 50/25a paires, 


<16 15 150/25a *Fourni en paires. 
150/25a *Fourni en paires. 


0,35 et *0,25 V à 


30...90/500 - 5000/25c *VcEmM — 60 V, VcBm — 100 V. 
30...90/500 5000/25c VcsmM = 200 V. 
>20/25 A 100 W/25c *VcEem — 60 V, VcBM = 100 V. 
>20/25 À 100 W/25c Vcsm = 120 V: 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Gain en courant 


20...60/5000 


Tu | Fabri- 
Observations 


1,5 0 À | 60 W/25c 110 | Sol | Vou = 80 v. 
20...60/5000 1,5 120 60 W/25c 110 À Sot | Var < 0.5 V à Ic = 5 A. 
50. .120/5000 1,5 Li 60 W/25c 110 Sol @) Voir 2 N 2288.90, respect. 
50...1 20/5000 1,5 60 W/25c  |110 | Sol |) Voir 2 N 2288.90, respect. 


75.. | 75.200150 | | 35e | — | 600/25a 1175 | Moro | Moto | Vos — 50 v. 


15...60/800 40e |6000 85 W/25c 200 | Sol | Similaire à 2 N 1487. 
>10/2500 60b 45 W/100c 
2 N 2332, 3° 100 150/25a 200 | Crys | Choppers, Rx < 30 et * < 50€2. 
2 N 2334, 5° 100 150/25a 200 |Crys | Choppers, Riu < 30 et * < 4002, 
2 N 2336, 7° 100 150/25a 200 : | Crys | Choppers, Ra < 40 et * < 5002. 
@) Ident. à 2 N 2192, A...95, A, 
DER SE TITI st respectivement 
N 2357 >15/50 À 60 50 A | 170 W/26c 110 | Sol | Vu < 0,9 V à Ic = 50 A. 
HE g* >15/50 A 100 50 À |170 pr es Sol |*Vcm = 120 v. 
20...60/10* RENE ES És ee nes - [] 1200/25c, - 
40...120/10 360/25a  |200 | Fair = 9 ns. - “Van — 025 V 
>20/100 1200/25c à IC — 30 mA. 
>15/0,03 <8 >2 <15 200/25a 200 | Crys | *B > 20. 
>15/0,03 <8 >2 <15 ai 200 PE *6 > 20. 
Fe es RARE [is | 40 | sm RE mA . .n 


2387 >60/0,5* 30 300/25an |175 | Ti | +120 C> 40)0.01. - ci 600/25c. 
2388 nc 5* 30 300/25a0 |175 TI +300 (> 100)/0,01. - [1 600/25c. 


Technologie Gain en courant Fe f Ca | Veu lu Tin | Fabri | 
e N jm | Fabri- : 
de Se / à le (mA) (dB) (MH) (PF) | (V) | (mA) » (°C) | cant Observations 
p G MAVH 23 33/1 20 50 60/2568 1128: | Spa PASS AN-MS 
pG— HC22 >30/10 150 |<4 12 150/25a 100 | Spra 
PpG— HC 22 >50/10 200 |<4 15 150/25a 100 ! Spra | *8 > 60, f; — 250 MHz. 


n S PI HF 47 60. | 60.200/150 | 60.200/150 [-120 | 1 [-120 | <15 | 5 11 140 | 1 | 1000/25a* | [200 | RCA | *5000/25c. 


n S PE HC 44 30...120/10 te _ ne Oo ra | ts = 40 ns. Viy < 0,45 V à 
25...100/500 60b 2500/25c IC — 150 mA. 
‘PS PE HF 33 | 4012010 | 4012010 | — [>140 | DEEE ie [TI [ve = 25 V. 


p G Me VH 22 10...200/2 2,4* 75/25 100 |Moto — A ee dE 
p G Me VH 22 8...200/2 3,4* 35/26 1100 |Moto:| "2 200MEE : GPS 125 8 


30...200/5* >15 <14 50 375/25a 160 El Vosm — 40 V.-* > 25/25. 
25...110/5 >10 <14 50 375/75a 160 El VoBm = 50 V, VEsm — 30 V. 
20...60/0,01 50 40 — 500/25a 200 |Tran 
>30/0,1 >20 12 30 100 300/25a 175 Tl Chopper. 
50...150/50 12 100e 800/25a 200 |Fair 1 kHz, 
95 a nl 01 120b 4000/35c Û ; 
REXTIE D fo fisa foowss fo. 


>80/0,01 300/25a Amel AB < 10 %, À Ve < 5 Les 
150...600/1 700/100c “ Fi, < dB Ca < 4 PF, 


40...80/5 400/25a DOO |Soi [Vcsm = 100 V.-*B = 70.130. 
120...180/5 400/25a 200 Sol |*B = 170.230. 

70...130/5 ; 500/25a 200 Sal *B.— 120:..180. 
170. = ER 200 |Sol [Vcsm — 100 v. 


1 | ion | | 250/254 | 


30...150/20 800 2,4 6e . 800/25a RCA | + t; = 9 (< 15) ns à 
>20/1...50 >600 |<3 15b 500/100c Ic — 20 mA. : 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Gain en courant 
/ à l (mA) 


Fabri- 
Cant 


2 N 2480, A‘ 60...220/20 40e ES GE | AB < 20 %, À VRe < 10 mV. 
33...110/1 75b 570/100c *Ca < 18 DF, VCRM = 80 V. 
2 N 2483, 4* 280 (<500)/10 ; 360/25a Fair | *430 (< 800) à Ic = 10 mA 
FO RE 680/100c Doux 10 Hz à 10KEz 
. 40...120/0,01 1200/25c bare . 
>20/10 > 360 15 100 60/25a 100 | Spra | *B > 20 à Ic — 50 mA. 
>20/10 >300 20 100 60/25a 100 | Spra 
15 A | 125W/25c | 100 | Delc | Vcsm — 70 v. 


35...70/5000 50e 15 7 125 W/25c 100 | Delc | Vcsm — 60 v. 
25...50/5000 70e 15 .125 W/25c 100 | Delc | *Vcrm = 85 V, Vcem = 100 V. 


2 N 2509 ù > 25/0,01* 45 . 80e 200 360/25a 200 | Tran | * > 40/10. - [1 680/100c. 
J 2 N 2510 >75/0, 01* 45 65e 200 360/25an |200 | Tran | *150...500/10. - [3j 680/100c. 
>80/1 uA 45 50e 360/25a 200 Tran B > 120 à Ic — 10 mA. 
240...750/10 80b 680/100c 


Observations 


20...40/5000 


40...100/5 180 | <6 60e 400/25a 200 | Sol | Vcrm = 80 V.- *8 = 80...200. 
40...100/5 175 | <6 80e 400/25a 200 | Soi | Vesm = 125 V.- *B = 80...200. 
36...90/1 Ë 180 <6 60 400/25a 200 Sol *B — 76.333. 

40...120/0,01 >45 <6 45e 400/25a 200 | Sol | VcBm = 60 V.-*B — 100...300. 


2 N 2526, 7° 20...50/3000 80 10 a 85 W/25c Moto | *Vcm — 120 V. 
2 N 2528 29: .50/3000 160 10 85 W/25c Moto 

N 2537, s. 50...150/150 >250 60b 800/25a 200 | Moto | *ê 100.300. 
3 N 2539, 40 50...150/150 >250 . 60b 500/25a 200 moto *6. 


100...300. 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


PE 
D 
D 


PI 
PI 
PI 


PI 
PI 


PI 


PI 
PI 


PE 


p G AI 


Me 


C 32 
P 89 
P 89 


BF 35 
HF 35 
HF 56 


HF 35 
HF 36/7 
HF 36/7 


HF.35 


HF 35 
BF 35 


P 86 


VH 32 
VH 65 


HC 22 


DD 45 
DD 45 


DD 45 
DD 45 


BF 35 
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Tim | Fabri- 
(°C) | cant 


Gain en courant 
J à Le (mA) 


Type Observations 


| F5 fe Ceb Venu le M 
(dB) | (MHz) | (pF) (V) (mA) 
<10 


2 N 2569, 70* >50/100 >100 15e | 500 300/25a 200 | RTC | Vorr < 250 et * < 500 uv. 
2 N 2580, 1° 10...40/5000 — — 325e 10 A 70 W/100c 150 | Delc | Vcsm = 400 V. - #6 = 25.65. 
2 N 2582, 3° 10..40/5000 — — 325e 10 A 70 W/100c 150 | Delc | Vcsm = .500 V. - * B— 25.65. 


Gran | mes [fee fe] | 
pra Taser [Te ape [Tan 


*B — 70.135, f: — 100 MHz. 


2 N 2596, 40...100/5 400/25a | *B — 80.200, f. — 120 MHz. 
2N Fe 40..100/5 + . 400/25a Venu = "128 V. - Von = 
2 N 2600, 80...200/5 120 | <6 400/25a “NE 
2 N 2601, 18...90/1 so |<6 400/25a +B — 36.90, f = 90 MHz. 
2 N 2603 76...333/1 120 400/25a 


RE ENENESETENT 
en 


50 + 15e 300/25a 200 | Fair 
1500 8750/25c 200 | RCA 
a lo 


50...300/0,01 
50...300/0,01 


Vsat < 1 V à Ic — 10 A.: 


*A 60 MHz. - GP — 18 dB à. 
200 MHz. 

VceM = 80 V, 3 W sortie à 
150 MHz. 


VcBM = 30 V. 


2 N 2639, 40° 
2 N 2641 


200 
200 : 


AB < 10 et * < 20 %, AVBE 
600/25a < Set * < 10 mV. 


600/25a 


AB <10et* < 20 %, AVBE 
< Set * <:10 mV. 
8 > ‘110 à Ic — 0,1 mA. 


2 N 2642, 3* 
2 N 2644 


.….300/0,01 
100...300/0,01 


600/25a 
600/25a 


200 TI 
200 | TI 


10 kHz, 


100...300/150 . 800/25a 200 | Fair 


55 (>20)/0,1 3000/25c 


1 kHz 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Gain en courant 
/ à le (mA) 


Ve M le M 
(dB) (MHz) GÈ V} | (mA) 
15e 200 

— 60e | 5000 


— 


+n.S PI VH 32 
HF 55/6 


2 N 2656 
2 N 2657, 


40...160/100 
40...120/1000 


360/25a 
4000/25c 


.….90/500 50b 15 W/25c 100 TI 
30...90/500 70b 15 W/25c 100 TI 
30...90/500 50b 15 W/25c 100 TI 
30...90/500 70b 15 W/25c 100 TI 


15 W/25c 


15 W/25c 100 TI 
15 W/25c 100 4 
15 W/25c 100 


30...90/500 50b 
30...90/500 70b 
de 50b 
...80/500 70b 
2 N 2691 30...100/20 A 100 100 W/25c Sol 
2 N 2691, A 50...120/20 A 120 170 W/25c Sol 
2N + 30...130/50 * >100 | <20 25 500 360/25ar | 200 | Fair 
30...130/50* >200 | <20 25 500 360/25a 200 | Fair 


2 N 2713 30..90/2° . 200 200/25a 150 | Sesc 

2 N 2714 75...225/2* 200 200/25a 150 | Sesc 
: 50...250/1 uA 600/25a Sol 
2..10x103/10 Le <10 Ft 500/25a 200 Sol 

2..10*x103/0,1 <10 45 500/25a Sol 


EEE RE os 


2 N 2739, 40* >10/10'A 20 À | 200 W/75c 175 

2 N 2741, 2* >10/10 A 20 À | 200 W/75c 175] Wh 
2 N 2745...8 .>10/15 A 20 A | 200 W/75c 175 |.Wh 
2 N 2751...4 >10/20 A 20 A | 200 W/75c 175} Wh 


Observations 


VcsM = 25 V.- *A 100 MHz, 


GP = 13 dB. 


*VcBeM = 90 V. 


*VcemM — 90 V. 


*VcEeM = 80 V, VCBM = 100 V. 


Identique à 2 N 2662, 2665, 2668. 


Identique à 2 N 2659, 2665, 2668. 
*Vcsm = 90 V. 


Identique à 2 N 2659, 2662, 2668. 


Identique à 2 N 2659, 2662, 2665. 


*Vcsem = 90 V. 


Vaat < 0,65 V à Ic 
Via < 0,65 V à Ic 


* > 20/300. - D 


20 A. 
20 A, 


No ll 


2000/25c, 


* > 20/300. - [] 1200/25c. 


VcEM = 35 V.- 
GP > 15 dB. 


*A 200 MHz, 


*70/100. - t, — 85 ns. 
*120/100. - t&, — 85 ns. 


50 000. 


5000/25c. - *f 


A B < 10 %, AVBE.< 5 mV. 
VcBM — 80 V. - *$ — 7000... 


= 75.150, 


Ru < 0,15 Q. - *VCEM = 
V 


100 V. 
Rs < 0,15 Q. 
200 V. 


*VCEM = 


Rsar < 0,1 Q. - (*) Voir 2 N 3739 
42. 


Rx < 75 mQ. 
2 N 3739.42. 


- €) Voir 


Technologie 
et tableau 
. de remplacement 
2757 
2758, 9* 
2760, 1* 
2763...6 


2769...72 


2 N 2787, 8* 
2 N 2789 
2 N 2790, 1° 
2 N 2792 


N 2802 
N 2803*, 4 
N 2805 
N 2806,° 7 


2815, 6° 
2817, 8* 
2819...2 
2823, y 5 


Gain en courant 
/ à 1, (mA) 


>10/10 A 
>10/10 A 
>10/10 A 
>10/15 A 
>10/20 A 


7,5...75/350 
7,5...75/350 
40...120/10 


2...20x103/100 
>600/1 


20...60/150 
100...300/150 
20...60/150 
100...300/150 


20...120/0,01 
20...120/0,01 
40...120/0,01 
40...120/0,01 


60/5000 
60/5000 


50/10 A 
50/10 A 
50/15 À 
50/20 A 


Fs fe Ce Venu 
(dB) | (MHz) | (pF) | (V) 
0,2 50e 


. es 
: 35e 
35e 


EE 


80 
150 
Col 
() 


-20 A 
20 A 
25 A 
30 A 


200 W/75c 
200 W/75c 


200 W/75c 
200 W/75c 
200 W/75c 


15 W/25a 
15 W/25a 
300/25a4 


800/25a 
800/25a 
500/25a 
500/25a 


nn fr | | 


500/25a 
500/25a 
500/25a 
500/25a 


200 W/25a 
200 W/25a 
200 W/25a 
200 W/25a 


Observations 


Rat < 0,15 Q. 
Rsar << 0,15 Q. - *VCEM = 
150 V 


Rue < 0,15 Q, - *VcrM 
250 V. 


Ra < 0,1 Q. - %) Voir 
2 N 2757.60. 

Rosa < 75 mQ. - (#) Voir 
2 N 2757.60. 


3 W sortie à 125 MHz, GP — 


3 W sortie à 125 MHz, GP — 
5 dB. 

ts < 5 ns.-* > 20/30. - 15b. 
- À 500/100c. 


Vsat < 1 V à 1C = 15 mA. 


Vcsm — 75 V.ÿ *3 — 40.120, 


Vconm = 75 V.- *à — 40:.120. 
75 V.-B > 30 à 


*8 > 30, VCM — 20 V. 
VcBM = 50 V. - *f — 75.225. 


AB < 10 %, AVBE < 5 mV. 
*A B < 20 %, AVBE < 10 mV. 
AB < 10 %, AVBE < 5 mV. 
*A B < 20 %, AVBE < 10 mV. 


Vcsm = 80 V.- *6 — 40.120. 
f, > 30 MHz. 
= 40.120, f: > 30 MHz. 


O Ic = 15 A. 
*Vcm = 200 V.- [ IC = 15 À. 


FE Voir 2 N 2815.18. 


&@) Voir 2 N 2815, 6, 7. 


64 / 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Gain en courant 
[à le (mA) 


T; Fabri- 
Observations 


Fo fe Cob Veu 
(dB) | (MHz) | (PF) | (V) 


25..100/10 À 85 W/25c 110] Moto] VOr“ = 80 V.-& — 3 us à 
25...100/10 A 85 W/25c 110! Moto Ve OL -t = 3us 
25..100/10 À 100e 85 W/25c | 110] Motol VEM = 0 6 — 3 us 


30...120/150 350 6 25a 200 : 

.30...120/150 350 6 200 LE a repos 

40.140/150 350 | 6 200 ee NU on 
..140/150 350 6 200 


30..120/0,01 1,5 300/25a | 200 
12..120/0,01 1,5 30/2 |200| 71 

30...200/200 = 800/25a | 200 : RER ET NN SOIR 
20...200/4 4,5* 200/25a | 200 *A 200 MHz. 


20...60/500 
40...120/150 


20 W/100c 175 | Tran | Vosm = 120 V.- *B = 40...120. 
800/25a* 200 | Fair | Vem = 60 V. - *2800/25c, 
2869, 70* 50..165/1000 30 W/55c 100 | RCA | Vosm = 60 et *80 V. 


2N l2N2881,2 | 2° ° 20. | 20.607500 | | 60 | 2000 8750/25c *VcEM — VceM — 100 V 


us a Fe ES ne . Lu É L B pre 


30...90/1000* >30 |<70 | 80e 6800/2581  |200 | Sesc | [ Ver“ = 100 v.-2 > 207100 
50. .150/10004 >30 <70 _. 800/25a 200 Sesc À > 35/100...2000. 
40...150/30* >400 | <6 360/25a 200 TI * > 25/10...100. - t, < 90 ns. 


40...120/150* 
60...200/1504 


2 N 2895 
2 N 2896 


<8 >120 | <15 | 80e | 1000 500/25an | 200 | RCA | [ Ver 120,9.- T2 AU0L 
<8 >120 |<15 |140 | 1000 500/25ac) |200 | RCA 11800254 


Technologie Gain en courant F f C V | i | 
: b t cb CM cm T, Fabri- : 
de ner / à le (mA) (dB) | (MHz) | (pF) (V) (mA) (°C) ant Observations 
AS PI DD 33, >60/0,01 | <7 >60 <8 30e 300/25a 200 | Amel | AB < 20 et * < 10 %, AVBE 
125...625/1 F 60b 700/100c < 20 et * <.5 mV. 


PE HC 44 2 N 2904, A 40...120/150 40e 600 600/25a 
PE HC 44 2 N 2905, A 100...300/150 40e 600 600/25a 
PE HC 44 2 N 2906, 7°, A 40...120/150 40e 600 EST 


60...240/0,01 600/25a . ne 10 LA et 
>150/1 3000/25c A e s Ci < 5 mV 


60...240/0,01 600/25a Les F, <,3 dB. - A 6 
‘ (*) ir. | ©) Identiques.à 2 N 2915, 16. 
35...70/2 200/25a Planépox. - *f 
90...180/2 200/25a Planépox. - + 
6 =. 
235...470/2 200/25a ue 
@) Marron : 35..70, rouge : 
+ 55.110, ! 90.180, 
( de 200/25a jaune : 150.300, vert : 235 


PE HF 43 2 N 2927 30...130/50 >100 800/25a 200 | Fair | & — 75 ns à IC — 300 mA. 
>20/300 3000/25c 
MevH32 | 2 N 2920 10..100/10 DTDDE 300/25a | 100 | Moto 


2 N 2944 80...450/1 <10 400/25a 

2 N 2945 40...250/1 400/25a 

2 N 2946 30...150/1 400/25a 

PE HF 75 2 N 2947 2,5...35/400 25 W/25c 15 :W sortie à Ê 
PE HF 75 2 N 2948 2,5...100/400 — 25 W/25c 15 W sortie à 30 MHz. 

PE VH 65 2 N 2949, 50 5...100/400 | 6000/25c 3,5 W sortie à 50 MHz. 

PE VH 45 2 N 2951 >20/150 8 : ï 800/25a À | 0,6 W sortie à 50 MHz. 

PE VH 35 2 N 2952 >20/150 : 500/25a 0,6 W sortie à 50 MHz. 


Technologie Gain en courant Fo f. C5 Vas + T Fabri 
à M abri- : 
de non eee /'à le (mA) (dB) | (MHz) | (pF) | (V) | (mA) T (°C) | cant Observations 


p G Me HC 23 43/50 350 25e 100 150/25a 100 |Moto 
p G Me HC 23 64/50 375 4 20e 100 150/25a 100 | Moto 
p G Me HC 23 1 ae à 400 4 18e 100 150/25a 100 | Moto 


VcBM = 60 V.- *£ — 100...300. 


30 V. - Bilatéral. 
30 V. - Bilatéral, 


: Ic = 10 HA, R,; — 10 KA. 
600/25a 5: %R — 150.608. 

300/25a [ (*) Identiques à 2 N 2915, 16. 
300/25a i @) Identiques à 2 N 2917, 18. 
750/25c i @) Identiques à 2 N 2916, 16. 


20...60/1000 
40...120/1000 

25...75/200 
60...120/200 
25...75/200 
60...120/200 
30...90/200 


15 W/100c *VCEM 20 
15 W/100c *VCEM 120 V. 
15 W/100c . | *VcEM = 120 V. 
15 W/100c 1 120 V. 
15 W/100c 
15 W/100c 
10 W/25c* 


V. 
V 


LrIltII 


30...120/30 .<5 15e 500 360/25a 
20...125/10 <3 6e 


300/25a 
30...120/10 À ” 


360/25a 
20...120/30 360/25a 


30...120/30 >350 15e 360/25a 200 TI 
35 (-15)/300 40b 1200/25c Fair 


30...120/150 >250 800/25a | 200] Moto] veu = 6 v. 
60..150/1000 >200 sc ns 7500/25e | 175] Sol | VE y 
60...150/1000 >200 10 A| 25W/25c |150| Sol | 


20...60/1000 3000 25 W/25c ; à 
20...60/1000 Le e 3000 25 W/25c Y. 
50...180/1000 >60 30 | 3000 25 W/25c Vat < 1 V à ic = 3 A. 
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Technologie 
‘et tableau 
de remplacement 


Gain en courant 


:: Fs f. Co Venu lcm Tim Fabri- À 
/ à le (mA) (dB) | (MHz) | (PF) | (V) | (mA) (°C) | cant Observations 
>15/1000 >50 rs 1208 5000/100c 200 TI Pdm = 0,8 W à 25°C amb. 
> 20/10 400 RTE 200 TI Contient deux 2 N 706. 


| 50.250/180 | 50.250/180 | 100 | | 5000/25e | [200 | Tran | VcBM.= 60 V. 


25...100/500 a EE 25 W/25c 200 RCA *55 V à base ouverte, 
20...70/4000 : 7 100* 15 À |115 W/25c 200 | RCA | *60 V à base ouverte. 


nS PE HF 56 
ns PI DD 33 


2N 40...120/0,1 A B — 100.400 à Ic = 10 uA. 
2N 100...300/0,01 IcBo — < 0,1 nA, 
2N 30...60/1 *B — 60.180, &£ — 8 MGz. 
2N 20...80/1* VcBM = 90 V.-* > 12/0,1...10 
2N 50..,150/1* VcBM = 90 V.-* >> 30/0,1...10 
2N 15...45/1 #B — 30.90, f, — 4 MHz. 
2N 

N 


3072 30...130/50* 200 60 500 800/25a Fair |*43 > 15)/300. - [1 3000/25c. 
2 3073 30...130/50* 200 60 500 360/25a Fair |*43 C> 15)/300. - ©] 1200/25c. 
2 N 3077 > 80/1 uA <3” >150 60e 360/25a 200 | Tran | *A 1 kHz. - [] A Ic = 50 uA. 
100...400/0,01 <10* >600 80b 1200/25c *A 100 Hz. - [ A Ic = 0,5 mA. 
> 25/1 uA <4* >15 60e 360/25a 0 Tran | *A 1 kHz. - [] A IC — S0UA, 
40... 120/0,01 ea 5° >600 80b 120/25c 150 *A 100 Hz. - [1 A IC — 0,$ mA. 
2 N 3079, 80° 10...50/5000 RÉ 70 W/100c | [De | = 50 KHz. - *VCM = 300 V. 
2 N 3107, 8* 150/150 — <20 60e |1000 800/25a 200 Dee | VCBM 100 V. - #8 — 70. 
2 N 3109 150/150 86 <25 40e |1000 800/25a 200 | Fair | Verm = 80 v. 
40...120/150 3,5 >6 12 40e 500 800/25a 200 Fair | Moatée 120 (< 200) ns. - *Ic — 
40 (=20)/0,1 80b 5000/25c 30 HA, f — 1 kHz, R, = 1 KQ. 
30...120/30 800/25a 200 | Fair | Vur=0,3(< 1 Välc = 50ma. 
35 (-15)/0,1 5000/25c 
|2N315,6 |. 40...120/150 >250 DCS 400/25a 175. | Moto | VcsM — 60 V. - * — 100.300. 
2 N 3118 
2 N 3119 . 


*4000/25c. - 0,4 W sortie à 
FE 150 MHz. 
— à b te - 
> 260 100e 200 | RCA Le a re ouverte 


hf 


n S PE HC 33 


nS PI VH 46 
nS PI HC 47 


50...275/25 
50...200/100 


1000/25a* 
1000/25a 
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Technologie Ga 
et tableau an en courant Ci lé ; e 
de remplacement / à Le (mA) (GB) (Me) (pF) (mA) / 3j Ê Observations 
PE V 30...130/50* 200 45 500 800/25a *43 (> 15)/300. - Li 3000/25c. 
30...130/50* 200 A5 500 360/25a *43 (> 15)/300. - D 1200/25c. 


20..100/3 <1,2 


100/25a 100 IMoto !*A 200 MHz, GP — 17.25 dB 


40..120/150 | 56 | 36e 600 600/25a [200 [Moto |Vcsm — 50 V. - *8 — 100.300. 
40...120/150 10 | 35e | 600 400/25a [200 [Moto |Vcsm = 50 V.- #8 — 100...300. 


nS PE VH 43 20...120/50 600/25a 200 | Fair [0,5 W sortie à 250 MHz, classe C. 
= * - 
pGAI P 86 25...90/10 À 150 W/25a 100 TI VASE Le o 180 V. 
20..60/1000 8750/25c [200 [cms | ER EG v 
20...60/500 1 8750/25c |200 | Crys |B = 30 Date ; 
30...120/30 360/25a 200 | Fair Commutation saturée et non 
30 (15)/100 1200/25c ne 0 ME à 


30...120/10 


L 360/25a 200 | Moto | *B = 50.150. - © 40b. 
30...90/3000 12W/25c  |110 | Delc | *Vcrm — 60 V, Vos ; 
30...90/3000 12 W/25c 110 | Delc | *Vcrm — 30 V, VcsM = 40 V. 
2 N 3217, 8* 10e | 100 400/25a 200 | Crys | *Vorm = 20 V, f = 5 MHz. | 
2 N 3219 «14 | 35e | 100 400/25a |200 | Crys | Vcsm = Vsem — 40 V. 
100. 300/10 >500 | <4 20e | 200 360/25a FA Moto | Vcsm = 40 V. 
200 <6 105 2500 17 W/25c FA RCA | 5 W sortie à 150 MHz. 


5...75/3000 117 W/25c 200 | Moto 
55/3000 67 W/100c 200 | SiTr | *Vcm = 160 V. 
70/4000 117 W/25c 200 | Moto] Vi < 1,1 V à IC — 4 À. 


:7..60/5000 85 W/100c ji | Rio < 0,22 Q à Ic 
36/10 A 100 W/100c i VcEem = 90 V. 


Q à 
25/10 À 85 W/100c ; Ro # st * < 0,1 
25/10 À 85 W/100c i Rose < 0,1 Q à Ic = 10 À. 


Technologie Gai 
ain en cour: 
et tableau gourant 


| t Ce CM j | 
de remplacement [à le (mA) ( )| € (V} Observations 


: HC 44 ; 50...150/500 ] 1000/25a B>25àlIc 
HC 45 30...90/500 1000/25a 8 > 20à Ic 


HC 32 50...150/10 360/25a Vers 


f > 300 MHz. 
HC 34/5 E 50...150/10 360/25a 


| “VcM — 60 V. 
HC 34/5 100...300/10 ‘360/25a *VCM 60 V. 


30...90/500 >200 <12 30e 190 1000/25a 200 Commande mémoires ferrite. 
25...75/500 >175 <12 40e 1000/25a 200 VcBm = 75 V. 
2 


* VcBM — 150 V,t, < 1,5 us. - 
25...75/15 A 80 W/70c > 20/20 A. 

. VcBM = 120 V,t, < 1,5 us. - 
25...75/15 A 80 W/70c * >> 20/20 A. 

() 80 W/70c @) Identiques à 2 N 3263, 4. 


p G Me VH 24 Ë 15...70/3 ; 100/25a Re de DT 
:.p G Me VH 24 : 10...100/3 100/25a *A 200 MHz, GP 


p G Me VH 23 , 40 >10/3 100/25a *A 200 MHz, GP 


- OF, = 5 dB. 
p G Me VH 23 , 60 >5 100/25a 16 7 55 dB à 200 MHz 


8 dB. 


15...100/2 200/25a te 


10..150/2 200/25a AE 38 V. 
192 200/25a VER 


= à 200 MH, 
>10/2 200/25a abus û 


20...60/10* 800/25a * > 20/150. - 300 mW/30 MHz. 
> 5/40...400 6000/25c 3 W sortie à 30 MHz. 
> 2,5/400...1000 25 W/25c 12 W sortie à 30 MHz. 
60...120/10 1000/25c Osc. 60 mW sortie à 80 MHz. 


40...120*/150 800/25a ir | *40 C 20) à Ic = 
100...3004/150 800/25a É À 80 C> 35).à Ic — 


40..120*/150 360/25a TO Rd er ru 
100...300A/150 360/25a 


0, 
0, 
1, 


D N NN | NN NN 
2222|2222 
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Observations 


pentes Gain en courant Fe f Cæ Ven em Tu | Fabri- 
de remplacement [à le (mA) (dB) | (MHz) | (PF) (V) | (mA) (°C) | cant 
n S PE VH 42 30...120/300 650 12e |1000 600/25a 200 | Fair 
45 (>20)/10 >450 25b 3000/25c 
2 N 3304 : 30...120/10 700 300/25a 200 | Fair 
._ 50 (>20/50 > 500 500/100c 
2 N 3307 40...250/2 FA 5° A É 50 200/25a 200 HE 
2 N 3308 25...250/2 A É 50 200/25a 200 HE 
2 N 3309, ACT 5...100/30 400 50e 1000/25a Sesc 
>5/250 > 300 50b 3500/25c 


60...120/3000 
60...120/3000 
100...200/3000 
100...200/3000 


Montée 10 (< 15) ns à Ic = 1 A. 
- Via = 0,51 (< 0,7) V. 


Montée 27 (< 60) ns à Ic — 
10 mA, - Vous = 0,2 (< 0,5) V 
à IC = 50 mA. 


*A 200 MHz, GP 
*A 200 MHz, GP 


VCcEM = 30 V à 1C — 100 mA. 
- GP > 7 dB à 250 MHz, 
2 et [I 2,2 W sortie. - [] Moto. 


*VCM = 15 V,f, > 7,6 MHz, 
Choppers. 

VcsM = 10 V, Chopper, Rs = 

18 Q 


140 | Spra 
Spra 


150/25a 
150/25a 


GP — 13 dB à 100 MHz. 

GP — 29 dB à 10,7 MHz et 
*30 dB à 1,6 MHz. 

5 W/250 MHz, Aliment. 28 V. 


30...200/3 | 150/25a 100 | Moto 
30...200/3 150/25a 100 | Moto 
>10/500 20 W/25c 200 | RTC 


> 30/5 250/25a Sol | Vorm = 20 V, & < 60 ns. 

* « 
us 250/25a Te À A bee 
>15/1 250/25a Choppers, Riu < 15 et * < 200. 


100...300/0,01 600/25a AB = 10et *20 %. 


ET AN ER ro | rw 


| 4001202 | 1 | 4001202 | [0 | | 2002 | | Sese | 


[0 | 
250...800/2 <10 200/25a 100 | Sesc 
200 (>170)/0,1 >4,5 120/55a 


> 3 W sortie à 400 MHz. 


Planépox. 


*F, = 1,9 (< 5) dB. - Planépox. 
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Technologie 
et tableau Type 
de remplacement 


Gain en courant 
/ à 1. (mA) 


Observations 


Pl BF 33 150...500/2 140 | <10 25 100 
PI BF 33 L 55..,300/2 140 <10 25 100 
..800/2 140 | <10 25 100 
..1250/2 140 <10 25 100 


= 9D0...400. - Planépox. 
— 150...800. - Planépox, 
—  55...800, - Planépox. 


200/25a 
200/25a 
200/25a 
200/25a 


.….225/2 120 25 800 900/25a O1 Avec clips. - *3 — 180.450. 
75...225/2 120 50 800 900/25ac] Avec clips, - *B — 180.450. 
ns 120 25 500 360/25a — 180.450. - Planépox. 
120 500 360/25a — 180...450. - Planépox. 


10 W/100c 175 TI 
10 W/100c 175 TI 
100. | 1003507100 | 00 | 30e | 500 | 200/25a 


VCBM — 45 V.- *8 — 150...400. 


>10/5000 0,25 50e |7500 |150W/60c  |175 
>10/5000 0,25 100e |7500 |150 W/60c  |175 Wn 
>10/5000 0,25 200e | 7500 |150W/60c  |175 | Wh 
40...100/20 >80 |-<10 |4500 10007254 "006 RCA; | BAR ORerERE 
40..160/20 >80 |<o |3000 1000/26a%.-.72007 RCA | ESA PRE RTE 
20...80/500 1 — |140 25 W/25c |200 | RCA 
20. ee 08 | — |140 117 W/25c |200 | RCA 


20. | 20.60/50 | Le | — [50 | 1000 1000/25a [200 | Moto | VCBM 
P 75/6 2 N 3445, 6* 20...60/3000 >10 60e |7500 117 W/25c 200 {Moto | *Vcem — 80 V, VcBm — 100 V, 
P 85/6 2 N 3447, 8* 40. … >10 260 60e |7500 115 RESTE PM 200 Moto | *Vcem — 80 V. 
| -207100 | 000 | 60 [3000 | | sos | io. 10 

p S PE HC 44 2 N 3467 40...120/500 >175 1000 1000/25a 200 |Moto 
pS PE HC 45 2 N 3468 25:: En >160 1000 1000/25a 200 |Moto 
SP w.s/2nam.r | sowrs fie [w | 
end en ele 


@) Ident. à 2 N 2226...33, resp. 


Vcem — 30 V.- *A 470 MHz, 
GP = 12 dB. 


72 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Gain en courant 
/ à |, (mA) 


Fs 


(dB) Observations 


40...120/150 
:100.300/150 


20...60/3000 *VcEM = 80 V, Vcem — 100 V. 
15...45/3000 VCcBM — 120 V. 
40...120/5000 *VcEM = 80 V, VCBM = 100 V, 


30...90/5000 VcBm = 120 V. 


>40/10 600/25a 200 |Moto 


>40/10 600/25a 200 | Moto 
>40/10 400/25a 200 |! Moto 
>40/10 400/25a 200 | Moto 


2 N 3498, 9* 40...120/150 >150 | <10  |100 500 1000/25a  |200 | Moto.| +8 = 100.300. 

| 2 N 3500, 1° 40..120/150 5150 | 10 |150 500 1000/25a  |200 | Moto | +8 — 100.300. 
115...300/50 250 | 45 | 45 700/25a Fair OR oo Ve ES 
2 N 3504, 5* 115...300/50 250 | 4,5 | 45 400/25a Fa le ner Ve CR 
70 (= 504/500 He > 200 <8 60* 1300/25c À 12 80) À Ic = 10 A. 


40...200/1500 >60 40e 1000/25a 200 | Moto | Vesm = 60 V. 
30...150/1500 >60 50e 1000/25a 200 | Moto | Vcsm = 80 V. 
25...120/150 350 10e 360/25a 200 | Moto | Vcsm = 40 V. 
30...120/150 450 15e 360/25a 200 | Moto | Vcsm — 40 V. 


= -t 30 
CCM ue mom fo fre ment 
2 N 3527 25...75/0,1 uA —— 400/25a Crys |B — 100.400 à Ic = 1 mA. 


2N [2N353 | | 1080/4500 | | 1080/4500 | | 150 |< e 60 | SOW/25e | | sow/25c [175 | 175 [TRw | 20 W sortie à 30 MHz, 28 V alim. 
2N rs >25/10 900 |<2,5 Cu CE 300/25a 175 Lea Osc., 16 mW sortie à 1 GHz. 
2 N 3546 30...120/10 — <6 12e | 200 360/25a 200 Moto |Vcsm = 15 V. 

| 2090/1004 | | 2090/1004 | A 12 ES 40 | 40w/1000 | | aow/t00e [175 | QT [vers = 80 v. 
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Technologie 
et tableau Type 
de remplacement 


Gain en courant 
/ à le (mA) 


Observations 


PE HF 44 2 N 3554 25...100/750 800/25a tu — 65 ns à IC = 1 A. 
PE VH 32 2 N 3563 20...200/8 200/25a SM 
PE HF 32 2 N 3564 20...500/15 200/25a GP > 10 dB à 30 MHz. 


C 34 2 N 3566, 7° 150...600/10 300/25a Re SERRE 
C 35/4 | 2 N 3568, 9° 40..120/150 300/25a Re 
UH 32 20...150/5 200/25a VcBM = 30 V. 

VH 32 20...200/5 200/25a *& — 20.300, f, > 1 GHz. 
HC 32 40...120/10 360/25a t, = 30 ns à IC — 10 mA. 
HF 35 VcBM — 80 V.- *f = 60.300. 


HF 34 ; | 
HC 78 2 N 3583 >40/100 <120 |175e |5000 | 20 W/100c 
HC 79 2 N 3584, 5° 25...100/1000 <120 |250e |5000 | 20 w/100c 
C 32 >30/10 14e 200/25a 

18b 120/55a 


VcsM = 50 V.- *f — 100...400. 


VcBM — 250 V, B > 10 à 
1c 1 À. 


*VcEM = 300 V, VcBM = 500 V. 


Vc8M = 30 V.- *A 200 MHz, 
GP > 17 dB. 


— 20 ns (2 N 3605) — 30 ns 
G606) — 45 ns (3607). - 
Planépox. 


P 84 35...70/3000 85 W/25c 
P. 85 35..70/3000 85 W/25c 
P 84/5 | 60...120/3000 85 W/25c 
P 85/6 ; 35...70/3000 85 W/25c 
P 85/6 : 60...120/3000 85 W/25c 
n S PI HF 64 , >40/1000 7500/25c ed 
nS PI HF 64 3621, >40/5000 15 W/25c VcsM = 75 V. 
nS PI HF 65 (*) (*) () Ident. à 2 N 3619...22, resp. 
= “io = 5 A, 
n S PE HF65 : >40/1000 7500/25c Re 


VcBM — 100 V. - *Coil. isolé 
du boîtier. 


…. NSPE HF 65 l >40/5000 20 W/25c 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Fu + courant 


Type « (mA) 


Veu | | Tim | Fabri- | 
Observations 
- 400 3000 280: |200 [RER JL er 20 MES * 
25...150/10 >1300 . 5 300/25a 200 | Tran | Vesm = 15 V,t, < 5 ns. 


2 
2 
2 N 3647 25...150/150 >350 500 400/25a |200 |Moto | Vcm — 40 v. 
2 N 3648 30...120/150 >450 500 400/25a  |200 |Moto | Vcrm = 40 v. 
2 H 3660 25...100/500* >25 600/1008. 200 | Tran | ns 0e © 
2 N 3661 25..100/500* >25 50e 5600/1008: 200 Tran PET #08 
A 60 MHz. - GP = 16 et 
20...75/8 40 1200 | -0,8 12e 25 200/25a 100 | Sesc *19 dB à 200 MHz. - 11,5 W 
<6,5 <1,7 18b 120/55a sortie à 940 MHz. - *VCBM = 
30 V. 
2 N 3664 >8/50...250 >300 | <6 60 | 500 | 5000/25c |200 | Moto | 22 W/250 MHz, GP = 14 48. 
2 N 3665, 6° 40..120/150 >60 12 | 80e |1000 | 5000/2%5c |200 | Tran Po 


p 2N 50...150/50 1000/25a 
p 2N 100...300/50 1000/25a 
p 2 N 50...150/50 1000/25a 
p 2N 100...300/50 1000/25a 
p 2N >30/50 300/25a i *B > 100, f > 150 MHz. 
p 2 N 30...120/10 300/25a i & < 50 ns à 10 mA. 
n 2N 40...120/150 350/25a i *VCEM = 45 V.Ot; — 80 ns. 
n 2N . 100...300/150 350/25a i tr — 80 ns. 
p N 115...300/50 300/25a i tr < 100 ns. - *VCEM = 60 V. 
n N 30..120/30 200/25a i ts — 18 ns à 10 mA. | 
N 
N 


2 N 3677 8 (>4)/1 — | >5 <10 | 20e 100 400/25a |200 | Crys [es < 8 Q, VEsm = 30 V. 
2 N 3580 >80/1 uA* | <3 >60 | <6 50e 600/25a |200 | TI |AVse < 3 mV.-* > 300/1. 
2 N 3683 >30/8 <4* 1000 | <1 12e 200/25a  |200 | Kmc |*A 200 MHz. 


S 

S 

S 

S PE BF 33 2 N 3702 60...300/50 300/25a 
S PE BF 33 2 N 3703 30...150/50 300/25a 
S PE BF 34 2 N 3704, 5* 100...300/50 360/25a 
S PE BF 33 2 N 3706 30...600/50 360/25a 
S PI BF 34 2 N 3707 100...500/0,1 250/25a 
S PI BF 34 2 N 3708, 9* 45...800/1 250/25a 
S PI BF 34 2 N 3710, 1* 90...330/1 250/25a 


Technologie Gain en courant V i 
et tableau Ë VA à | Observations 
‘de remplacement / à le (MA) (PE) (V) (À) 
nS— P 85/6 25...90/1000 >4 60e 10 A 1150 W/25c 200 |Moto | *Vcem — 80 V VceM = 100 V. 
. nS — P 85/6 50...150/1000 >4 60e 10 À |150 W/25c 200 |Moto | *VcEm = 80 V, VcBM — 100 V. 


>25/10 — 60e 500 800/25a Fair 
>25/10 80e 500 800/25a Fair 
>60/100 — 30e 500 800/25a Fair 
>60/100 50e 500 800/25a Fair 


Balayage horizontal T.V. - 


AD C 68 200b | 3000 10 W/55c RCA «“VcRM -— 100 V, ICM — 
AD C 59/7 320b |10 A | 5000/55c RCA |{ 3 À, Pam — 3 W. 


ie à 10W 
Lis 3000 | 23 W/25c ACA SNS ER et 


2 0 V.-*8 — 20.80. 
2 


3734, 5° 30...120/1000 > 250 Es EX 1000/25a EEE Vos 
200 


N = 5 

N 3736, 7° 30...120/1000 > 250 Es EX 500/25a Moto | Voum = 75 V.- *B — 20.80. 
2 N 3738, 9° 40...200/100 >15 GE 500 20 W/25c |175 |Moto | *Vcem — 300 V. Vcsm = 325 V. 
2 N 3740, 1° 30...100/250 >4 68 |1000 25 W/25c 200 [Moto | *Vcm = 80 v. 
2 N 3742 20...200/30 300 1000/25a 200 |Moto , 
A es a a BEIEIEIES 1000/28s us MOIS ras 


20...60/1000 40e 30 W/100c 200 | Spra | *VcEmM = 60 V. 
20...60/1000° — 30 W/100c 200 | Spra |* > 10/10...5000. | 
40...120/1000 < 30 W/100c 200 | Spra |(*) Voir 2 N 3744..6, respectiv. 
100...300/1000 30 W/100c 200 | Spra |(*) Voir 2 N 3744..6, respectiv. 


30...120/1000 1000/25a 200 |Moto 
20...80/1000 1000/25a 200 | Moto 
30...120/1000 500/25a 200 {Moto 
20...80/1000 500/25a 200 |Moto 


40...160/500 : 20 W/25c 175 |Moto | *Vcem = 80 V, VcBm = 100 V. 
15...60/15 A 150 W/25c 200 RCA |*40 V à base ouverte. 
15...60/10 A 150 W/25c 200 |RCA |*60 V à base ouverte. 
15...60/8000 150 W/25c 200 | RCA |*140 V à base ouverte. 
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de remplacement 


3TD3=3 


nanlnnnnnun|ulu 


Technologie 


et tableau 


AUAGUA 


HF 32 
VH'34 
HC 34 
HC 45/4 


VH 33/4 


VH 33/4 
VH 33/4 


Gain en courant Ceb Veu 
/ à LL (mA) Ma) (pF) (V) 
N 20...60/200 40 5000/100c 
N 20...60/200 80 5000/100c 
N 10...40/200 >1 (*) 5000/100c 
N 10...60/1900 >1 40 5000/100c 
N >800 | <1 30 150/25a 
N >800 | <1 30 150/25a 
N > 800 <1,2 15 150/25a 
N 25...90/1000 — >4 — 60 10 À | 150 W/25c Moto 
N 50...150/1000 — >4 — 60 10 À | 150 W/25c Moto 
N 150...450/10 3,5 >100 <10 60 50 360/25a Moto 
N 3800, 1°,2, 
3*,4,5*, 6, 7° 
* « 1,5 >100 250/25a 
12 el ! Do, <3  |2>500 | <a 500/25aA Moto 
60 2000 25 W/25c 175 Mot | 
> 20/2 15e 250/25a 150 TI 
30.. 80/1 2 40 300/25a 150 TI 
30...120/30* 35 360/25a 200 TI 
>25/1000 50e 1000/25a 200 Tl 


Gens [rues fe fuofe [ref w | ze foofre 
TE one Le re 


2 N 3843, A 20...40/2 200/25a 
2 N 3844 A 35...79/2 200/25a 
2 N 3845 A 60...120/2 200/25a 
2 N 3846, 7 -40...200/5000 * 150 W/25c 
2 N 3848, 9° 10...60/15 A 250 W/25c 
2 N 3854, A* 35...70/2 200/25a 


; N 3855, A° 60...120/2 300 | <3,5 | 18 100 200/25a 100 | GE 
N 3856, A° 100...200/2 350 |<35 | 18 100 200/25a 100 | GE 


‘| *VcuM 


Observations 


60 V. 

*VcM 100 V. 

@) Voir 2 N 3774.76. 
U < 3 pus. 


(n 


*A 200 MHz. - [1 F, < 6,5 dB 
à 1 GHz, GP — 18.33 dB 
à 200 MHz. 


*VcmM 
*VcM 


*8 = 


300.. 900: F; 2,5 dB. 


*£ — 300.900/0,1 et > 75 /1 LA. 

*F, = 0,8 (< 1,5) dB à 1 kHz. 

A2N 3806.11. -AB = 20% 
pour 2 N 3802, 3, 9, 14, 15, 
et 10 % pour 2 N 3804, 5, 10, 
11, 16, 17. 


15 W sortie à 100 MHz, GP — 
7 dB. 


VcBM = 30 V. 


* > 25/10...100. - & < 50 ns. 
*VCEM 40 V.-t} < 50 ns. 


*A 450 MHz, GP > 12,5 dB. 


Amplif, < 2 MH?, faible bruit. 


- Planépox. 
Û1 Vcem = 300 V.-* > 10/10 A. 
“VCcEM = 400 V. 
*VcM — 30 V. - Planépox. 
*VcM — 30 V. - Planépox. 
*VcM — 30 V. - Planépox. 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Gain en courant 
/ à le (mA) 


Fe fe Ce | Veu | low 

(dB) | (MHz) | (PF) | (V) | (mA) 
135 2,5 + 100. 
135 | 2,5 100 


2 N 3858, 9° 
2 N 3860 


60...120/2 
150...300/2 


200/25a 100 


100 


200/25a 


Tran 


N 3866 
3 N 3877, A° 


55 5000/25c 200 | RCA 
20. 250/2 70e 360/25a 150 | Spra 
2 N 3878, 9° 50...200/500 — >40 <175 10 A 35 W/25c 200 | RCA 
3,5* 1200 | <1 — 


2 N 3880 > 50/3 200 


200/255a 


30...90/1000 100 W/25c Delc 
50...150/10 310/25a 
50...150/10 310/25a 
40...160/1 500/25a Crys 
60...240/1 .500/25a Crys 


> 90/1 500/25a 


7000/25c 
11 W/25c 
25 W/25c 


50...150/10 360/25a 


>15/50 1000/25a 

= 70 W/25c 
>40/2 200/25a 
40...200/10 750/25a 
10 W/25c 


PS PI BF 35/6 


Amplif, < 2 MHz. - #8 — 100 


Amplif. 470 MHz. - Planépox. 


Vcsm = 36 V. - 12 W sortie à 
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Observations 


200, 


1,5 W sortie à 250 MHz. 
*VcEM = 85 V.- Boît. plastique. 


VCEM = 120 V.- 
B > 40 
*A 450 MHz. 


*VCEM — 90 V, 


VcBM — 25 V. 


*F, < 5 GB. - Boîtier plastique. 


*700b. - Vu — 0,8 V à 1 A. 
*@ — 100.300, f; > 300 MHz. 
*R — 100.300, f, > 250 MHz. 
*PDM 400 mW. - [] 60b.. 
*PDM 400 mW. - [] 60b. 
*PoM = 400 mW.-t, << 300 ns. 


VcBM 36 V. - 4 et *5 W 
sortie à 175 MHz. 

VcBM — 36 V.- 7 W sortie à 
175 MHz. 


175 MHz. 


*B — 100.300, f, > 300 MHz. 

1 W sortie à 400 MHz. 

50 W/50 MHz, GP > 8 4B sous 
28 V. 

*A 450 MHz. 

Vosm = 20 V.-*f, > 1,6 GHZ. 

Vcosm = 65 V. - 4 W sortie à | 
175 MHZ. 


*VcM = 80 V.- 1] > 60/1 HA. 


78 


Technologie Gain en courant I Fabri 
et tableau Type : Ce cM Le abri- 
de remplacement [à le (mA) (A) (Mtz) (PF) ni (mA) cant 
2N |2N 39645 | 5° 250. | _250.500/0,01n | 010 360/25a RE EN EU 


l 
2 N 3977, 8* >40/1 >1 <14 15b 100 400/25a 200 | Spra 
2 N 3979 >30,1 >1 <14 40b 100 400/25a 200 | Spra 
>40 <150 | 80e | 5000 30 W/100c 200 TI 
>40 <150 80e | 5000 40 W/100c 200 TI 


2 N 399%6*, 8 40...120/1000 
2 N 3997°, 9 80...240/1000 


2 N 4000, LE 35...120/500 >40 80e | 1000 1000/25c0 | 200 TI 
2 N 4002, 20...80/15 A >30 — 80e 30 A | 150 W/25c 200 TI 
2 N 4004, Se 30..150/10 A >30 — 80e 20 A 1200/25a 175 | TRW 
2 N 4006, 9* >20 <10 6e 100 400/25c 200 | Crys 
2 N 4007, 10° >15 <10 15e 100 400/25a 200 | Crys 
2 N 4008, 11° >15 <10 30e 100 400/25a 200 | Crys 


Euae [une [2 Lmlefe pe om foin 


HC 34/5 


pS— HC 35/6 4026, 7° >30/0,1 500/25a  |200 
pS— HC 35/6 # >75/01 80 500/25a  |200 
pS— HC 45/6 4030...3 (+) L 500/25a | 200 
pS— HC 34 Nr 360/25a | 200 


40...140/150 85e* 7000/25c 200 | RCA 
720/0, 1.500 90b 1000/25a 


10...80/100 200 | TRW 
200 |TRW 


2 N 4040 
2 N 4041 


10 W/25c 
17 W/25c 


10...80/75 


Observations 


“VcM — 60 V.- [] > 180/11H1A. 


*@ — 55.200. - f, < 110 ns, 
et < 250 ns pour 2 N 3975, 6. 


*Vcsm = 25 V,f > 30. 


“Collecteur 
isolé du boîtier 


> 15/5000. 
> 20/5000. 


*VCEM = 100 V.- [] 15 W/100c. 
*VCEM — 100 V.- > 10/30. 
VCBM — 100 et *120 V. 


Psat < 4 (2. - *Fournis en paires. 


Psat < 6 (. - VBEM = VCEM. 
- *Fournis en paires. 


3 W sortie à 800 MHz, en dou- 
bleur. 


VcsM = 50 et *80 V, 
50 V 


*VCEM-— 


*VcM 80 V. 
*VcM 80 V. 
€) Voir 2 N 4026...9, respectiv. 
*B > 150, f, > 450 MHz. 


(M 


*65 V à base ouverte. - 
tr < 110 ns à 1C — 150 mA, 


*40 V à base 
C 1000/25a. 


ouverte, - 


Vcam — 60 V, 8 W sortie à 
400 MHz. 

VcsmM = 60 V, 3,3 W sortie à 
400 MHz. 


Technologie 
et tableau 


; 


: de remplacement 


ns — 
nS — 


ns — 


nsS PE 
pS — 
ns PI 
_pS — 


nsSP 
pSP 


: NS — 
in S — 
ns — 
ns — 


DD 45 
DD 45 


94 
95 
94 
95 


TD UV TV 


BF 34 
BF 34 
BF 34 


C 68/9 
C 47 


P 87 
VH 33 


BF 34 


C .76 
UH 32 


DD 45 
BF 34 


HC 34/3 
HC 34/3 


VH 74 
VH 34 
HC 32 
C 34 


Type / à l. (mA) 


2 N 4044 
2 N 4045 


N 4048 
N 4049, 50° 
N 4051 

N 4052, 3° 


60...120/15 À 
60...120/15 À 
80...180/15 À 
80...180/15 À 


100.400/0,1 
45...660/1 
90...330/1 


2N 4063, 4° 
2 N 4068, 9° 


2 N 4070, 1° 
2 N 4072, 3 


40...120/5000 
>10/25 


30...90/1000 
> 20/3 


150...600/0,01 
70...200/10 


10...80/200 
25...200/4 
40...120/10 

>59/1 


Gain en courant 


Fo fe Cv Vcm lou 
(dB) | (MHz) | (pF) (V) | (mA) 
200...800/0,01 <2 >150 ie 750/25a 200 | Amel 
150...600/0,01 <3 >150 0,8 750/25a 200 | Amel 


40...160/20 18 0 |350e | 1000 10 W/25c 200 | RCA 
70 (-30)/30 150e 200 500/25a 175 | RCA 
100e 10 A 

30e 100 


> 30 
>1000! <1, 1,7 


>15* 
450 
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Observations 


Tiu | Fabri- 
(°C) } cant 


AVBE < 3 mV et < 3 uV/°C, 
AVBE < 5 mVet < 5 uV/°C. 


VcBM — 
*VCEM — 


50 et 
50 vV. 


*80 V. - 


60 A | 170 W/25c 

ee 60 À | 170 W/25c 

30e 60 A | 170 W/25c à 

45e | 60 À | 170 W/25c ra ee 
30 30 360/25a 

30 30 360/25a 


360/25a 


350 V. 
1 W, à 25°C amb. 


*VCEM — 
*PdM = 


65 W/100c 
350/25a 


*VCEM — 150 V. 
GP = 10 dB à 175 MHz, 0,5 W 
sortie. 


*2000/75c. - f — 140 à Ic = 


100 mA. 


80e | 3000 | 17 w/100c | 200 VcBM — 100 V. - *B = 50.150. 
a — 200/25a 175 *A 200 MHz, GP > 15 dB. 
*A Ic = I0uA.-AB < 15%, 

10 500/25a AVne < 3 mV. 
100 200/25a 125 *B — 150...300/10, = 100/0,1. 


Complémentaires. - *VCEM — 
25 V,B — 120.360. 


*IcM = 4 A, PD — 40 W. - 


ss 25 W/25a TRW | 14et 24 W sortie à 175 MHz. 
200/25a de NS *F, < 5 dB.-Lif > 425 MHz. 
10e 360/25a 200 | Ray | torr, ton < 12 n8. 
100 300/25a 175 TI 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Gain en courant 


Ty6e / à le (mA) 


Fs f: Cet Vem lcm Tim | Fabri- : 
(dB) | (MHz) | (pF) (V) (mA) (°C) | cant Observations 
2 En 4140, 1° 40.. 450/1 50 >250 <8 30e 200 . 300/25a 125 | NS 
N 4142, 3° 40...120/150 > 200 <8 40e 200 re 125 NS 
50...120/10 >650 | <3 — ennes | 200 NS |torr < 15 ns. 
39...120/10 >700 <3 12e —_— 350/25a 200 NS *B > 50, f. > 850 MHz. 
20. RE A >10 850 60e 20 À | 100 W/100c 200 | Tran | *VcEmM = 80 V. 
>1 | -1#757160 | 50 [8 [a | — | 300/25a [200 | GI Vcsm = 60 V. 
> 20/500* >4 200 40e 3000 35 W/25c 200 | Moto | *25...100/1500, > 10/3000. 
25...100/1500 >4 200 60e 3000 35 W/25c 200 | Moto | *Vcrm = 80 V. 
N 4234, 5°,60 30...150/250 1000/25a Complémentaires. - VCM = *60. 
- N 4237, 8*,90 >10/1000 ere 6000/25c Moto et ©] 80 V.- À >> 10 pour n-Den.: 


100...300.. (. Complé- 
100...300. mentaires. 


ï f 


30...150/750* 300ec| 5000 35 W/25c RCA | * > 40/100, - [] 500b. 

N'4242, 3°, 40 40...80/5000 100 W/25c Sol || *Vcrm = 55 V.- [] Verm = 
; 60...120/5000 100 W/25c Sol |} 40 V. 

N 4248 >50/0,1 200/25a Fair 
N 4249, 100...300/0,1 200/25a Fair PR PER CRE 
N >50/;2 200/25a TI Vcsm = 30 V. - *G > 30. 
N >50/2 200/25a 175 T! VcsmM — 30 V. - “3 > 30. 
N 30...120/10 200/25a. 150 | Fair | t: < 15 et * < 12 ns. 
N .120/10 200/25a |150 | Fair | 5 < 20 et * < 15 ns. 
N ...280/2 . 175/25a 175 | RCA | *A 450 MHz, GP > ee 
N ..150/10 200/25 Pete f > 2 GHz 
N ...160/10 210/25a *B > 100, VCEM = 12 V. 
N .…120/10 200/25a “VcEM = 15 V.- [8 > 18. 
N 60...120/15 A 100 W/25c VcsM = 30 V.- *f — 80.180. 
N 60...120/15 A 100 W/25c VcsM = 45 V.- *B — 80.180. 
N 60...120/15 A 100 W/25c Vcam — 60 V, - *B — 80...180, 
N 60...120/15 A 100 W/25c Vcam = 75 V.- *B — 80.180. 


be: 
ll 


TT 


23 
TT 
mm 


[ll 


T 33 T 
unlnninnn|n|nnlunuuni a on 


T 3 


TD 3 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


.P 66 


P 76 


C 36/7 
BF 3/44 


HC 34 
HC 34 
BF 3/44 


VH 53 
UH 53 


Gain en courant 


Type / à (mA) 


Fe. f Ce | Ven leu 
(dB) | (MHz) } (pF) | (V) | (mA) 


Tim | Fabri- 
(°C) | cant 


2 N 4300 30...120/1000 > 30 80e | 2000 15 W/100c 200 TI 
2 N 4301 30...120/5000 >40 80e 10 A 50 W/100c 200 TI 


50...150/1000 75 80e | 5000 
50...150/1000 75 60e | 5000 
40...120/1000 nu EN 5908 


30...120/30* 


|2N4347,8 | 


20. | 2060/2000 | | — fixe | 


11 W/25c 
11 W/25c 
11 W/25c 


200/25a 


100 | too w/25c | 


2 4354, 5* 50...500/10 — Ex <30 60 Eu 350/25a = a 
2 4356 50...250/10* <3 >100 |<30 80 500 350/25a 125 | Fair 


[ao |2500 


> 20/1000 | — |>2 | ER 


>20/2 
40...160/2000 


on 


15...60/15 A 


2 N 4400, 1° 50...150/150 

2 N 4402, 3° >20/1..500 
N 60...400/1 
N 4412, 3, 4”, 100...500/0,01 


..120/10 
.….120/30 
.…540/50 


.….200/100 
.….200/50 
.….200/500 


.….200/100 


20 | 20W/100c | | 20W/100c | 


500/25a 
62 W/35c 


N 

N 

N 
2 N 4383, 4° 100...500/0,01 0,50 120 30e 800/25a 200 | Spra 
2 N 4385, 6° 40...500/0,01 10 120 30e .800/25a 200 | Spra 

|2N4387,8 

N 

N 


200 W/25c 


310/25a 
600/25a4 


250/25a 
250/25a 
360/25a 


3500/25c 
3500/25c 
5000/25c 
10 W/25c 


| 200 | | Trans | 


175 er) 
— | Tran 
200 | Moto 


135 | Moto | 
200 | Spra 
125 TI 
125 TI 
150 | Spra 


200 | TRW 
200 | TRW | 
200 | TRW 
150 | NS 
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Observations 


100 V. 


VCBM = 
= 100 V. 


VceM 


*PDM = 30 W.- []J 1500/25a. - 
tofs = 400 ns. - Via — 1 V. 
* > 25/100. - t, < 20 ns. 


*7000/25c. 
tr < 750 ns. 


*B > 15/5000, IcM — 10 A. 


*B — 100..400/10, > 75/500. 
* > 30/500. 


0,5 W. - [ 


*PDM = < 2 
*PDM = 0,5 W. - < 3 
*VcM = 60 V. 


Commande tubes néon. 
*VCEM — 60 V. 
*VcM — 60 V. -t, < 400 ns. 


Complémentaires. - *8 — 100 
300, > 40/1...500. 

*VcM — 120 V. - Cde néon. 

*8 — 40.500. - [] VcM = 60 V. 
- À 400 mW pour 2 N 4413, 15 


*B > 30/10, Vcm = 30 V. 
*B > 25, VCM — 30 V. 
“Pom — 0,9 W, avec collier. 


1 W/175 MHz, GP > 10 dB. 
0,75 W/500 MHz, GP > 10 dB. 
1 W/1 Ghz, GP = 5 ,dB. 

2,5 WT GHz, GP: = 5 dB. 
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Technologie | Gain en courant F f C V I T k 

et tableau Ë tj = NN ee à à : Observations 
de remplacement / à le (mA) (dB) | (MHz) | (PF) {V) (mA) (°C) 
n S Me UH 74 2 N 4431 20...200/100 600 40e 2000 18/W25c 200 | TRW | 5 W/1 GHz, GP = S$ dB. 
nS — HC 34 2 N 4436, 7* >40/150 >250 <8 30e 500 200/25a 120 Ray *B > 100, f, > 250 MHz. 


15...150/150 - 12 W/25c 5 W/400 MHz, Aliment. 28 V. 
100...300/150 600/25a æ 2 N 2222 + 2 N 29,07. 
40...120/150 600/25a z 2 N° 2221 + 2 N 2906. 
50...150/500 |  4000/100c | *PDM = 16 W.- [] > 15/2000. 


10..40/70 À 350 W/25c “Veau — 120 V. +4: < LS s/ 


UH 43/4 N 4874, 5°, ….200/50 720/25a Su 


DD 35 4878 . …600/0,01 500/25a AVm < 3 et *[) 5 mV. - 
4879*, 800 ..600/0,01 500/25a Li 3 > 80, VcEmM = 45 V. 


….250/150 1000/25a* [ | 60b. - *5700/25c. 


.….120/2000 800/25a i *B — 100.300, f, > 80 
.…120/2000 800/25a i MHz. - © 7000/25c. 


.….100/500 25 W/25c *Vcm = 60 V. Complém. à 


…100/500* 25 W/25c Î:* > 10/1000. 2 N 4910...2. 


20...80/1000 87 W/25c *VcM = 60 V. | Complém. à 
20...80/1000* 87 W/25c “> 7/5000. f 2 N 5067.90. 


| 25...100/2500 : 87 W/25c “vom = 60 V. | Complém, à 
25...100/2500* 87 W/25c * > 75000. 2 N 4913...5. 


4907, 8°,9 20...80/4000 Le 83 W/100c VcM = *60 et [ 80 V. 

4910, 1, 2 20...100/500 25 W/25c €) Voir 2 N 4898...900, compl. 
4913, 4, 5 25...100/2500 87 W/25c @) Voir 2 N 4904..6, compl. 
4916, 7° 70..120/10 do 200/25a *B — 150.300. - t; < 150 ns. 


4918,9*,0 .20...100/500 Complé ires. - VCM = *60 

ob 2 ie : ! Al 000 DT Lete fre Le Ut se a 8D V. Bo plastique. 
? 40...200/150 >100 | <10 |100 200 1000/25a 175 | Moto 
20...200/30 > 30 <6 200 50 1000/25a | 175 | Moto 


25...200/10 >100 100 100 600/25a 200 | Moto | * => 20/1..50. - CO 3000/25c. 
25...200/10 >100 0 150 500 1000/25an |200 | Moto | * > 20/1...50. - [] 5000/25c. 
20...200/10 >20 <20 .| 200 500 1000/25a 200 | Moto | *Vcm = 250 V.- D > 20/1...30. 


Technologie Gain en courant V 4 
et tableau à Hz) V) è Observations 
de remplacement PE Û 2) PF (V) ® 


70 W/25c Ne RO Nes 2e 20 
200/25a *A 200 MHz, GP > 18 dB. 


200/2ba *A 200 MHz, GP > 21 dB. 
200/25a *A 450 MHz, GP > 13 dB. 


2 N 4937, 8,9 ..200/0,1 k 600/25a AB = 10, *20.et 30 %, 
2 N 4940, 1,2 .….200/0,1 350/25a AVBE <. 10 et *20 uV/°C. 
2 N 4943 .….300/150* 800/25a * > 15/500. - 120b. 

2 N 4944, 5*,6 .…120/150 220/25a *“VcEeM = 60 V.- [8 > 100. 


.…200/150 . 360/25a *B — 100.300. Boîtier 
..600/150 360/25a *& — 20.600. | plastique, 
..600/0,01 ; 350/25a *AVBE .< 20 uV/°C. 


= *2,9 et [1 3,2 dB à 


ps PI 2 N 4957, 8*,9 40 (-20)/2 ; 200/25a 
pS — BF 34 2 N 4964, 5* 30...120/0,01 200/25a 
.nS — BF 34/3 2 N 4966, 7°,8 40...120/0,01 . 200/25a 


nS— BF 34 2 N 4969, 70* 40...120/150 200/25a 100...350/150, > 70/10. 
pS — BF 34 2N 4971, 2* 40...120/150 200/25a 100...300/150, > 70/10. 


VCEM — 


n S Me UH 54 2 N 4976 .….250/50 — — : 5000/25c "RV 1 W/2 GHz, GP = 5 dB. 


NS PI HF 35 2 N 4994, 5° …160/10 | <3, 360/25a +8 = 100.400. - FI AM-FM. 
: s i * 2 
ns PI VH 33 2 N 4996, 7° >50/2 f 250/25a re 5 conv. 100 MHz. 


N 4998, 00* 30...90/1000 35 W/25c i *& — 70.200. | Complé- 


N 4999, 01° 30...90/1000 35 W/25c i *B = 70.200. mentaires. 
N 5002...5 30...90/2500 58 W/25c ai No+ pairs : n-p-n. - 2 N 5004, 
N 5006...9 30...90/5000 117 W/25c i 5, 8, 9 : B — 70.200. 


>30/25 >20 500 | 500 2000/25c SiTr +600 et 800 V. 

>30/20 >20 800 500 *2000/25c SiTr *900: et [I 1000 V. 

— 600 |<25 40e |4500 30 W/25c 200 RCA |15 W/400 MHz. : 
25...100/500 >170 |<25 50e _ 1000/25a 200 | Fair |*B — 40.100, Vcrm = 30 v. 
30...120/10 > 500 4 12e 200 320/25a 150 | NS |*% > 400 MHz. ; 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Gain en courant 
/ à le (mA) 


T; Fabri- / 
Observations 


2 N 5031, 2° 25...300/1 | -200/25a 200 | Moto | *F, < 3 dB. - [] A 450 MHz. 
2 N 5038, 9° 20...100/12 À 140W/25c  |200 | ncA | "VEm = 95 VB — 20..100/ 
25.1 00/750 40 W/25c - {175 [Moto | Vom — “150 et [] 200 v. 
30...100/30 200/24a 125 | Gair |t < 20 ns. 
30..100/10 . 860/25a 200 | Fair | “8 — 40...100/30, 1 > 800 MHz. 
30...150/30 1000/25a 200 | TI |*Vom = 300 V. - D > 30/100. 
8 (-4)/1- 400/25a 200 |Crys | px = 4(< 8)Q à IE = 0,1 mA. 
20...80/1000 87 W/25c 200 [Moto | (*) Voir 2 N 4901...3, complém. 


Ne 70 W/25c 25 W/30 MHzet *24 W/76 MHz. 
15...60/3000 125 W/25c 25 W sortie à 12 MHz. 
30...120/200 2000/25c Identique à BFW 36, FT 020. 
30...110/500 30 W/100c : = 

30..110/500 30 W/100c He rt 
5083, 4°, 5 .120/2000 200: | Fair: A 
5086, 7° 150...500/0,1 310/25a 135 [Moto |*B = 250.800. - F, — 1 dB. 
5088, 9° .…900/0,1 310/25a 135. [Moto |*B — 400..1200. - F, < 2 dB. 


.….200/50 5000/75c 1,2 W./400 MHz, GP > 9 dB. 

— 70 W/25c 15 W/136 MHz, Aliment. 24 V. 

> 6/50 3500/25c 1 W/1 GHz, GP = 5 dB. 
40...120/50 -3500/25c GP > 11 dB à 200 MHz. 
100...300/0,01 750/25a AVE < 3, *$ et [ 10uV/°C. 


-A 1B < 10, *15 et [] 40 nA. 


>50/0,01 750/25a 


>10/2 200/25a “A 100 MHz, GP — 26 dB. 
>12/2 200/25a *A 1 MHz. 
35...350/50 300/25a tr = 80 ns. - *PDM — 200 mW. 
+60 MHz. - GP — 17 dB à 
“1218 200/25a 200 MHz, 
30...500/10 200/25a Va — 1 V à 10 mA. 


.….400/10 Vsat < 2 V à 10 mA. 


..1000/1 


200/25a 
200/25a 


20...150/10 .200/25a ts < 18 ns. - Var — 0,25 V. 
50...600/10 300/25a 
20...400/150 220/25a *PDM = 300 mW. 


Technologie 
Ë et tableau 
:. de remplacement 


VH 35/4 


C 33 


Gain en courant 
/ à le (mA) 


50...300/100 
>40/10 

20..140/10 
> 25/10 
>30/50 


> 20/1000 


30...90/1000 
30...90/1000 


30...90/2500 
30...90/2500 


25...100/8000 
25...69/5000 
30...90/1009 

>10/59 
>10/250 
>10/2000 


100...500/10 
40...600/10 


55...160/10 


10..150/100 
10...150/200 
25...250/3 
20...200/2 


> 25/30 
>20/500 
>30/100 


25...100/1500 
10..100/4000 


120 
135 
135 


<1 
400 | <1 30b 
200 | <20 18 


> 600 
>250 
5250 


>4 — 40 4000 
>60 <175 | 75e | 5000 


<10 
2,5 


2,5 


<3,5 10e 
<10 25e 
<12 35e 


200/25a 
200/25a 
200/25a 
200/25a 
300/25a 


500/25a 


7000/25c 
7000/25c 


11 W/25c 
11 W/25c 


60 W/25c 


: 60 W/25c 
100 W/25c 


5000/25c 
20 W/25c 
50 W/25c 


360/25a 
200/25a 


200/25a 


40 W/25c 200 | TRW 

70 W/25c 200 | TRW 
200/25a 200 | RCA 
180/25a 175) NS 


180/25a 
500/25an |1 75 bte 


300/25a 200 | RCA 
800/25a 200 | RCA 
1000/25ac] | 200 | RCA 


35 W/25c | 150 | Moto 
35 W/25c | 200 | RCA | 


Observations 


Vsat — 0,3 V à 10 mA. 

Vsar — 0,2 V à 10 mA. 

tr < 20 ns. 

tr < 150 ns. 

tr < 200 ns. - *PDM = 200 mW. 


Mémoires à 1ores. 
Complémentaires. - *$ — 70 
200. - Vin < 0,85 V à 
2 A. 
Complémentaires. - *$ — 20 
200. - Vin < 1,5 V' à 
5 A. 


Vie — 0,9 V à 25 A, 
Vsst = 1 V à 10 A. 

*700b. - Via — 0,8 V à 1 À. 
> 1 W sortie à 400 MHz. 
8,5 W sortie à 175 MHz. 

30 W/175 MHz, GP > 6 dB. 


Commande néon. 
Commande néon. - *f 
300 


25 W/500 MHz, GP 

so W/500 MHz, GP — 
GP > 15 dB à 200 
GP: > 12 dB à 200 


HG = 45 V.- 15e. 
40/300. - DT] 2000/75c. 


13 ns à 100 mA. 
30 ns à 100 mA. 
15/1000. - [] 5000/25c. 


Complémentaires. - VCM = *60 
et C3 80 V. - Boîtier plastique 
ts < 800 ns. 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Gain en courant 


Type / à lL (mA) 


! Fabri- a 


nS— P 88 2 N 5218 15...120/5000 80 W/100c 200 | Sol Va < 0,5 V à 2 A. 
n S PE BF 32 2 N 5219 35...500/2 310/25a 135 | Moto 
n/p S PE BF 32 2 N 5220, 1° 30...600/50 310/25a 135 | Moto | Complémentaires. - “p-n-p. 
n S PE HF 32 2 N 5222 20...1500/4 310/25a 135 | Moto | Ampiif. et FI p. AM, FM, TV. 
nS PE BF'33 ° 2 N 5223 ‘50...800/2 310/25a 135 | Moto 
“_nS PE €. 32 2 N 5224 40...400/10* 310/25a 135 | Moto | t, < 35 ns. - * > 15/100. 
n/p S PE BF 33 2 N 5225, 6° 30...600/50 310/25a 135 | Moto| Complémentaires. - “*p-n-p. 
p S PE BF 34 2 N 5227 50...700/2* 310/25a 135 | Moto! * > 30/0,01. 
pSPE C 31 2 N 5228 >30/10* 310/25a 135 | Motol & < 90 ns. - * > 15/50. 
PSPE C 32/3 | 2 N 5229, 30° >60/0,1 | 500/25c | 200 | Moto| Cire Ve VE 0 V7 
-pS PE C 34 2 N 5231 >50/0,1 500/25c 200 | Moto! Choppers, Vers < 0,8 mv. 
ns 2N 250..470/2 360/25a *F, < 5 dB, à 0,1 mA, 1 kHz 
ns 2N 40...120/5000 5000/95c *VcEm = 170 V. 
ns 2 N 20...80/400 100 W/25c *VCEM = 350 V. - 5 29/2090. 
ns 2N 15...35/2500 100 W/25c Via < 0,7 V à 2,5 A. 
ns 2N 400...800/2 330/25a VcaM — 70 V. 
ns 2N 10...40/70 A 350 W/25c t, — 1,5 us: - “A 1C = 5 A. 
ns 2N 10...40/70 A 350 W/25c Va < 2,5 V à 70 À. 
ns 2N 40...120/100 7000/25c *f — 80.250. 
65 (-40)/500 1000/25a* NS + ER 
é : La €) Voir 2 N 5002...9, respectiv. 
30...120/500 36 W/25c l 
30...120/1000 36 W/25c Boîtiers plast. - t; < 15 us. 


20...80/1500 36 W/25c 


*“VCEM — 60 V. - Complément. 
à 2 N 4398, 9. 
Viat < 1V à 1C = 10 À. 


>15/15 A 
.>15/10 A 


200 W/25a 
200 W/25a 


, 6. 2000...20000/2 — 7,6 25 100 400/25a 125 | GE | "8 7000...70000. 
2000...20000/2 — 7,6 40 100 400/25a 125| GE | "8 7000...70000. 
60...120/0,01 1,9 2,5 50 100 360/25a 159 à E 
5310, 1° 100...300/10 — <4 50e 100 330/25a *B = 250.500 


(M 


Technologie Gain er courant Fi f | C V [l T Fabri- 
et tableau Type b Re cb CM CM Lim 
de remplacement / à le (mA) (dB) | (MHz) | (pF) A2 (mA) (°C) | cant 
pS— P 76/7 2 N 5316, 8° 


30...130/500 
30...130/500 


> 50 
>50 


2000 
2000 


10 W/26c 
10 W/25c 


200 | RCA 
200 | RCA 


N 5324, 5° 20...60/5000 
50...150/1000 
100...300/1000 
40...120/10 A 


50...150/10 A 


56 W/25c 
44 W/25c 
8800/25c 
1116 W/25c 
140 W/25c 


N 5327, 8° 


20...80/1...50 > 600 «3 5 12e 100 360/25a 200 | Moto 
30/1000 :>30 80e | 5000 15 W/100c 200 | TI 
30...150/10000 >60 6000/25c 
30...120/2000 > 30 6000/25c 
30...120/2000 >30 6000/25c 
25...100/5000 >60 


40...120/50 360/25a 
40..120/50 360/25a 
(*) 360/25a 
40...120/150 360/25a 


200...600/150 360/25a 
150...500/0,01 360/25a 


PNR TEE EEE NET 


2 N 5380, 1* 50...150/10 <6 >250 |<4 40e 360/25a Spra 
2 N 5382, 30 50...150/10 <5 >250 | <4 408 360/25a Spra 
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Observations 


Complémentaires. - Vigs < 1 V à 
Ic = 5 A.- *VCEM — 100 V. 


Complémentaires. - *VcEm — = 
90 V. - C1 10/1000. 


*VCEM — 200 V, - VcemM — 
325 V. 

ts + tr — 400 ns à 1 A. 
*PDM = 53 W. -t4 + tj — 
900 ns. 

ts + tr = 1,1 us à 10 A. 


*PDM — 175 W.-t, + U 
1,3 us. 


t, < 70 ns. - Résistant aux radiat. 
tj = 150 ns à IC — 1 A. 


*VCEM = 80 V.- [] > 15/2 A. ‘ 
*B = 60.240. - tt, < 2 ps. 
*B — 60.240, - t, < 2 ps. 


*VcM = 300 V.- 


> 7/1000. 


PR .240/2000 et > 40/ 
-t < 24us. 
le = *100..300 et [] 250.500, 
B — +*100...300 et [] 250.500. 


@. Identique à 2 N 4951...4, 

*G — 100.300, - Complémen- 
taire à 2 N 5368, 69. 

*B — 60...600, - Complémen- 
taire à 2 N 5370, 71. 

*& — 40.200, F, < 3 dB. 


%G — 40.200, F < 3 dB. 


100.300. - F, * 


Complémentaires. - *C] 8 
<5 
( < 4 dB. 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Gain en courant 
/ à L. (mA) 


Observations 


Fe fe Ceb Vew 
(dB) | (MHz)! (PF) (V) 


2 N 5384, 
2 N 5386 
2 N5387,8°,9 


5 *Boîtier isolé. - 
* > 10/12 A. 


Vcm = *250 et [] 300 V. 


20...80/20000 
20...80/6000° 
25...100/2000 


30 W/100c 
50 W/100c 
100 W/100c 


> 10/5000, 


2 N 5400, 1° 40...180/10 310/25a VcM = 120 V, G — 60.240. 
2 N 5404, 5° 20...60/2000 4000/100c *VCM = 100 V. - Ven — 0,6 V 
2 N 5406, 7° 40...120/2000 4000/100c à 2 A. - (D) Voir 2 N 5404 
2 N 5408.11 (a) 30 W/100c 7, respectivement. 


2 N 5412 10...160/2000 50 W/100c Vaat < 1,5 Va 2 A. 

2 N 5415, 6 30...130/50 1000/50a *VcEM = 300 V.- C 10 W/25c. 
2 N 5418, 9°, 200 40...120/500 400/25a 8 * > 100 et 250...500, 
2 N 5421 10...60/100 3000/25c 1,*5et [ 13 W à 175 MHz, 
2 N 5423° 20...70/1000 12 W/25c GP = mA *6 et [ 4,5 dB, 
2 N 54240 20...100/2000 20 W/25c alimentation 14. V. 

2 N 5427, 8° 30...120/2000 40 W/25c | *8 — 60...240/2000 et > 40/ 
2 N 5429, 30° 30...120/2000 40 W/25c 5000. -1, < 2 us. 


2 N 5435, 6°,7 


20...60/25 AA 120 W/25c 


RS à de 


2 N 5438, 9°, 400 |... 40...120/60 A°*:|:: :[°120 W/25c A7" 10/60.1-%%:7 "15/60, 
“2 N 5447, 8° © 60::308/60 +: : -360/25a -*Vesm:= 30 V, 6 — 30.150, 
2 N 5449, 50* 100...300/50 360/25a *6 = 50.150. 

2 N 5451 30...600/50 360/25a 


HC 32/3 | 2 N 5455, 6° 30...120/30 340/25a “VoEM = 25 V.-t, < 35 ns. 
P 89 2 N 5466, 7* 15...60/3000 80 W/100c Vin < 0,5 V à3 A. - VcrM = 
2 N 5468, 9° 15...60/3000 40 W/100c “4 500 et *708- V. 
nS— UH55 | 2N 5470 RSS 3500/25c ; wa A Te 
2 N 5477.80 (*) 60 W/25c @) Identique à 2 N. 5346..9. 


UH 54 2 N 5481 .250/50 5000/25c 1 W/2 GHz GP — 6 dB. 
nS— UH64 2 N 5482 20...250/50 10 W/25c 25 WI2 GHz, GP = $ dB. 
n S— UH 64 2 N 5483 20...250/100 20 W/25c 5 W/2 GHz, GP = 4 dB. 

2 N 5487, 8” 100...300/1000 15 W/96c SN Re Dr an 
nSD P 75/6 | 21N 5490, 1,2°,3 20...100/2000 50 W/25c a 


É Es Q v. _ 
nSD P 75/6 | 2N5494,5,6°,7 20...100/3000 50 W/25c EE PA en ro 


Technologie 
et tableau 


N DNNNNNN 
ge 2222222 


5629, 30*, 1 


N 5632, 3°, 40 


Gain en courant 


/ à le (mA) 


..250/10 

:.250/500 
60/4000 
40/60 A 
40/40 A 
...120/150 


..100/100* 


.120/10 A 
>5/100 


>5/250 


>5/500 


>20/50 
>20/50 


70...200/1000 
<:80,::90/1 000 
‘70...200/1000 
30...90/1000 
(*)/2500 


70...200/2500 
30...90/2500 
70...200/2500 
30...90/2500 
(*)/5000 
25...100/8000 


25...100/5000 


>5/100 
>5/200 
>5/500 
>5/100 
>5/200 
>5/500 


360/25a 
310/25a 
5000/100c 
83 W/100c 
300 W/25c 
300 W/25c 
500/25a 


1000/25a 


175 W/25c 
15 W/25c 


30 W/25c 


70 W/25c 


20 W/25c 
40 W/25c 


40 W/100c 


. :40 W/100c 


40 W/25c 
40 W/25c 
40 W/100c 


50 W/100c 
50 W/100c 
50 W7100c 
50 W/100c 
50 W7/100c 
200 W/265c 


150 W/25c 


7500/25c 
15 W/25c 
30 W/25c 
15 W/25c 
30 W/25c 
60 W/25c 


Observations 


* > 1000. 

*6 — 80.250, VCEM — 180 V. 

Visat = 0,25 V à 0,5 A, 

*150b. 

*50 V à base ouverte. 

*70 V à base ouverte. 

*B — 100...300. - t, < 225 ns. 

* > 15/300. - [ 5 W/25c.-t, — 
2 ns. 


Résistant aux radiations. - *250b. 

3 W/175 MHz, GP > 8 dB. - 
*36b. 

10 W/175 MHz. GP > 5 dB. - 
* 6b ü- 


25 W/175 MHz, GP > 4,4 dB. 
-*36b. 

10 W/1 GHz, gain 6 dB. 

20 W/1 GHz, gain 5 dB. 


*80b. 


{4 *1006b. 


*100b 
*120b. 
@) Voir 2 N 5597...604, resp. 


Vsa = 1 V à Ic 


€) Voir 2 N 5613.20, respect. 


B — *20..80 et 15...60. 
- Vem = *120 et [ 140 V. 


2,5 W/400 MHz, GP > 6,2 dB. 
7,5 W/400 MHz, GP > 5,7 dB. 
20 W/400 MHz, GP > 4,6 dB. 
7 W/175 MHz, GP > 8,4 dB. 
20 W/175 MHz, GP > 8,2 dB. 
40 W/175 MHz, GP > 7,6 dB. 
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Technologie Gai | 
et tableau ain en courant Fb te Co 


de remplacement / à le (mA) (dB) |} (MHz) | (PF) è Observations 


> 30/40 3500/25c 0,3 W/150 MHz, GP 
>20/50 10 W/25c 1,5 W/150 MHz, GP 
>10/100 . 25W/25c 5 W/150 MHz, GP 
>10/100 45 W/25c 11 W/150 MHz, GP 
>10/100 70 W/25c 20 W/150 MHz, GP 
.…200/50 6000/25c ) 0,25 W/2 GHz, GP 


N 5729, ..300/2000 12 W/26c 
N 5731, .…300/5000 - 88 W/25c 
N 5733, ..100/10 A 175 W/25c 
N 5737, 20. .80/5000 50 W/100c : 
N 5739, 20...80/5000 20 W/100c *Vcm .— 100. V. 
N 5741, 20...80/10 A 50 W/100c *Vcm = 100 V. 
N 5743, 20...80/10 A 20 W/100c .S *Vcm — 100 V. 


Uyrypunn 


>20/100 19 W/25c 5 W/1 GHz, GP 
>20/50 5000/25c 1 W/2 GHz GP 
>20/100 10 W/25c 2,5 W/2 GHz, GP 
>20/100 ) 20 W/25c 5 W/2 GHz, GP 


* 


Lnuul 


Voir 2 N 5729.32, 

>20/50 5000/25c 1,5 W/400 MHz, GP 
20...200/100 18 W/25c 3 W/400 MHz, GP 
10..150/100 40 W/25c 20 W/400 MHz, GP 
10...150/200 70 W/25c 40.W/400 MHz, GP 


20..100/1100 1000/25ar1 |200 | RCA | ). ns ere 
20...100/16004 1000/25a 200 | RCA Complémentaires. - *VCEM — 


65 V.- 10 W/25c.- À > 4/ 
20..100/1100 1000/25an | 200 | RCA 3200: ° 


20...100/16004 1000/25a 200 | RCA 


2 N 5804, 5° 25...250/500 «VcEM = 375 V.- D >10/5000. 


N 5810, 1 60...200/2* 500/25a * > 45/500. - 1000/25c. - 
N 5812, 3 150...500/24 500/25a À > 60/50. 
N 5814, 5 60...120/2* 500/25a 1 * > 20/500, - [ 1000/25c. - 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
: >15/50 10 W/25c w [3 w/1 Gaz, GP 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


N 5816, 7 100...200/24 500/25a À > 25/500. - Van < 0,75 V 
N 5818, 9 150...300/24 500/25a ‘à Ic = 500 mA. 


N 5820, 1 60...120/2* | 500/25a | * > 20/500. - [1 1000/25c. - 
N 5822, 3 100..200/24 500/25a A 7 25/500. 
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Technologie Gain en courant F f C V [ i 
et: tableau Type 3 à È F vi A ë Observations 
ds: tenslacoent / à K (mA) (dB) | (MHz) | (pF) (Vj (mA) Sean 
:nS PE HF 35 2 N 5824,5",6r 60...180/2 >90 <4 100 360/25a *100...300 et [1] 150.450, 
n S PE HF 35 2 N 5827, 8* 250...750/2 >90 <4 100 360/25a 2e : 


UH 34 20...200/2 200/25a *A 450 MHz, GP = 17 dB. 
BF 37/8 E 80...500/25 310/25a ir [8,7 80250710 Vo = 
BF 38 175...500/10 | 310/25a ir |*B = 50.250, VcEm — 200 V. 
HC 32 8. >25/10 200/25a 250 ps à 10 mA. | 
HC 32 >25/50 200/25a 320 ps à 50 mA. 
>25/100 200/25a 650 ps à 100 mA. 


40 (>8)/3000* 100 W/25c > 20/500. 
50 (—10)20000 : 100 W/25c *VcM = 375 V.- © > 20/500. 
..200/25 


350/25a *f. > 1,7 GHz. -t, = 180 ps. 


.…150/500 500/25a t& < 40 ns. 
>5/250 | 


10 W/25c 3,5 et *5 W à 50 ME, 
>5/500 | 


alimentation 12,5 V. 


20 W/25c 
>3/1200 


50 W/25c 20 et *40 W à 50 MHz, GP > | 
>3/2400 : 100 W/25c 7,5 dB, alimentation 12,5 V. 
>40/10 


500/25c *f,> 1,1 GHZ. - [] A 200 MHz. 


1150/5000 66 W/25c Boîtier isolé. 
..300/150 


750/25a | i *VcEemM — 80 V. 
)...300/150 <12 750/25a s *VcEM = 80 V. 


>5/3000 <130 80 W/25c 90 W/150 MHz, GP > 7 dB. 
)...100/1500 <200 


88 W/25c *VcM = 80 V. 
…100/1500 <150 88 W/25c *VcM = 80 V. 


RU 
œ © 
PS 
Ts 


1100/2500 
1100/2500 
1100/4000 150 W/25c 
...100/4000 150 W/25c 
1100/6000 


160 W/25c 
..100/6000 160 W/25c 
.100/10 À 


æ 200 W/25c 
..100/10 A 200 W/25c 


100 W/25c 
100 W/25c 


(OR) 
©œ © 
JN 
vs 
DE 


sVcM = 80 V.- Via < 1 V.Ï 


D UTUUUUU 
ag 


Z222222e 
an 


Technologie 
: et tableau 
: de remplacement 


5887, 8° 
5889, 90* 
5891, 24 
5893...6 
5897...900 
5901 


2 N 5974, 5°, 6 


2N 5977, 8*,9 


2.N 5980, 1°,2 


2 N 5983, 4*,5 


2 N 5986, 7°,8 


2 N 5989, 90*,1 


Gain en courant 
/ à Le (mA) 


15...350/500 
30...70/500 
30...70/500 

60...120/500 

100...200/500 
175...350/500 


30...120/10 


>10/500 — >50 <125 | 35e 
>10/1000 — >50 <250| 35e 
25...350/50 4* 1550! <2,5 30e 
20...100/3000"* >5 45 6000 40 W/25c 200 
_20.. .100/2200* >5 65 6000 40 W/25c 200 


>100/0,00* 

>450/0,01 * 

>900/0,01 * 
50...250/10 
20...60/5000 
25...75/5000 


.…120/2500 
1120/2500 
1120/4000 
.…120/4000 
1120/6000 
1120/6000 


57 W/25c 
57 W/25c 
57 W/25c 
57 W/25c 
57 W/25c 
57 W/25c 


310/25a 
3500/75c 


5700/75c 
4000/75c 
10 W/75c 
25 W/75c 


6000 80 W/25c 
12 A | 140 W/25c 
400 1000/25a 


310/25a 
310/25a 
310/25a 
700/25a 
150 W/25c 
150 W/32c 


75 W/25c 
75 W/25c 
90 W/25c 
90 W/25c 
100 W/25c 
‘100 W/25c 
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Observations 


*VcM = 30 V.-[ > 10/3000. 


#VcM = 45 V.- > 10, 
7000. - À VCM = 75 V. 


> 10/7000. - (*) Voir | 


2 N 5889.92, respectivem. 
- Voat < 0,4 V à IC = 7 A. 


ts < 20 ns. 


2 W/470 MHz, GP 

6 W/470 MHz. - *IcM 
PDM = 10 W. 

2 WI/1 GHz, GP = 5 dB. 

10 W/400 MHz, GP > 8 dB. { 

16 W/100 MHz, GP > 6 dB. | 


7 dB. 
1,5 À, 


5 W/2 GHz, GP > 10 dB. 
5 W/2 GHz, GP > 7 dB. 


40 et *80 W à 30 MHz, 
GP > 13 dB, aliment. 28 V. 


*A 200 MHz, GP = 11,4 dB. 


* > 5/6000. 
VcMm = 80 V.- * > 5/6000. 


À 100 Hz. 
A 10 Hz. 
A 10 Hz. 
2 W/25c. 


*150...950/10, - 
*600...1550/10. - 
+1200...2200/10. - 
*VCcEM = 180 V.- 


: *G = 50.150. 
*VcEmM — 80 V. 


94 


Technologie 
et tableau 
de remplacement 


PI VH 74 


VH.,73 
VH 74 
VH 62 


P ‘97 
P 97 
C 87 


DA 74/6 


DA 74/6 
DA 85/7 
DA 85/7 


22z|222zz|222222z|°222z 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


2 N 6034, 5°, 67 


2 N 6037, 8,90. 


2 N 6040, 1*,2 


2 N 6043, 4°,50 


2 N 6064, 5°, 6 


6076 
6080 
6081* 
60820, 
6084** 


2222z2|222z2z 


Gain en courant 


1 à le (mA) 


.….300/10* 
..300/10* 
..Db00/10* 
..300/10* 
.…500/10* 
..500/10* 


.…300/10* : 
.…5b00/104 
.…300/10* 

.…500/104 


25...100/8000 
15...60/8000 
30/30 A 
>750/2000 
>750/2000 
>1000/4000 
>1000/4000 


20...50/3000 
100...500/10 
>5/250 
>5/500 
>5/1000 
>5/1000 


> 20/5000 
: >5/250 
>15/500 
>15/500. 
>15/500 


36 W/25c 
36 W/25c 
36 W/25c 
11 W/25c 
36 W/25c 


400/25a 
400/25a 
400/25a 
400/25a 
400/25a 
400/25a 


500/25a 
500/25a 
500/25a 
500/25ar1 


200 W/25c 


‘16 A | 200 W/25c 


140 W/25a 
40 W/25c 
40 W/25c 
75 W/25c 
75 W/25c 


56 W/25c 

360/25a 
12 W/25c 
31 W/25c 
50 W/25c 
75 W/25c 


83 W/75c 
8000/25c 
-20 W/25c 
40 W/25c 
60 W/25c 


Observations 


7 et *18 W à 88 MHz, GP 
> 10 dB, aliment. 12,5 


35 W/175 MHz, aliment. 28 V. 


7 et *15 W à 175 MHz, GP 
= 10 et *S dB, alim. 13 V. 


> 80/0,01. 

> 40/0,1...300. 

> 130/0,1 et > 80/300. 

> 40/0,1...300, 

> 130/0,1 et > 80/300. 
* > 120/0,01. 


\'« > 45/0,1..800. - [Dj 1000/ 
j' 25e. - À > 50/800. 


“> 15/80. - C) 1000/25c. - 
À > 90/0,1 et > 15/800. 


*VcEM = 120 V, 6 — 20...80 
Viat < 1 V à 10 À. 
*VcM — 140 V, IcM — 40 A. 


| VcEM — “60 et 80 V. 


| VCcEM — *80 et 100 V. 


Vcm = “120 et 160 V. 
Complémentaire à 2 N 5172. 


| 4, *15, D 25, À 30 et **40 W 


à 175 MHz, gain > 12, 
“> 6,5, 0 > 6,2, À > 5,7 
et ** > 4,5 dB, alim. 13 V. 


75 W/30 MHz, GP > 13 dB. 
| 4, *15, [] 30 et À 40 W à 175 


MEz, GP > 12, * > 6,3, 
DO > 5,7 et À > 4,5 dB, 
aliment. 13 V. - Stripline. 
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Technologie Gain en courant j i 
et tableau / à l (mA) Observations 
de remplacement ë L 


N 6098, 9 20...80/4000 75 W/25c 
N 6100 20...80/5000 75 W/25c 
N 6102, 3 15...60/8000 75 W/25c 
N 6106, 7 1150/2000 40 W/25c 
N 6108, 9 1150/2500 40 W/25c 
N 6110, 1 1 50/3000 40 W/25c 


2N6121,2*°,1 .…100/1500 40 W/25c i VcM = *60 et 80 V..- 
2N 6124,5*,60 .…100/1500 40 W/25c B = 20...80/1500. 

2N 6129, 30°,1 …100/2500 50 W/25c 
2N 6132, 3*,40 20...100/2500 50 W/25c . 


| VCM = *60 et 80 V. 


.….300/80 2500/25c Faible intermodulation. + TV. 
>20/1000 60 W/25c 25 W/470 MHz, aliment. 13 V. 
>5/500 117 W/25c 100 W/150 MHz, GP > 6 dB. 
.….150/20 20 W/25c *VCEM — 300 V. 
…150/50 20 W/25c *450b. 


. 200 se MER *VCM = 100 V, GB — 40.250. 
…100/1000 20 W/95c @) 225, 300, 350, 400, suiv. n°. 
>20/20 500/25a *VoM = 250 V. 
>20/20 500/25a *VCM — 150 V. 

: n/p S PE .…200/2* 360/25a * > 20/0,01...100. 

: n/p S PE …300/2* 360/25a * >> 40/0,01...100. 


>5/6000 120 W/25c | *Vcm — 700 V. - [I] > 15/ 


>5/10 AA 140 W/25c 3000. - À 7 15/5000. 
>5/250 5000/25c ‘3 W/175 MHz, GP = 8 dB. 


15...75/8000 150 W/25c *50b. - Vin < 15 V/8 A. 
15...60/8000* 250 W/25c * > 10/16 À. - 170b. 
20...100/1500 50 W/25c *VcEM = 85 V. IcM — 4 A. 
20...100/500 20 W/25c *170b. 
20...60/1000* 50 W/25c * > 5/3000. - 170b. 


6250/75c 2 W/2 GHz, 3 W/1 GHz. 
15 W/75c 5 W/2 GHz, 13,5 W/1 GHz. 
21 W/75c 10 W/2 GHz, GP > 7 dB. 


DNND IN | ND NN 
222 |22222|222 
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Technologie 
et tableau. 
de remplacement 


ns — 
ns — 
ns — 
ns — 
ps — 
ns — 


P 86/7 


P 97 
P 97 


DA 95/7 
DA 95/7 


P 74/6 


DA 75/6 
DA 75/6 
DA 85/6 
DA 85/6 


DA 84/6 
DA 76/5 

-DA 75/6 
UH 32 
UH 65 
UH 75 
UH 75 


6270, 1° 


6278...81 
282, 3*,4 
285, 6”, 7 
6288...93 


1* 
3* 
5* 


Gain en courant 
/ à le (mA) 


20...100/15 A 


30...120/20 A 
30...120/20 A 


>750/10 A 
>750/10 A 


(7) 


>750/2000 
>750/2000 
>750/4000 
>750/4000 


>1000/5000 

>1000/3000* 

>1000/5000 
.….250/3 
.120/50 
..120/300 
…120/500 


..250/100 
..250/100 
…..180/2000 
...250/200 
..250/200 
..250/200 
...250/200 


40...200/500 
80/1000 

40...200/100 
20...80/10 A 


10...80/2000 
10...80/4000 
10...80/4000 


Fe f. Ccb Venu lem 
(dB) | (MHz) | (PF) (V) (mA) 
— 80e 


4 
300 — 
30 — 


2 6376 30...90/500 : > 
2N6377,8*,90 30...120/20 A > 


Pom (MW) 
/ à T,; ou 


Te (°C) 


160 W/25c 
160 W/25c 


40 W/25c 


50 W/25c 
50 W/25c 
75 W/25c 
75 W/25c 


Tim { Fabri- 
(°C) | cant 
O | TI 


20 


Observations 


“VCcEM — 100 V. 


€) 100, 120, 140, 150, suiv. n°. 
- différents boîtiers. 


VCEM — *80 et 


100 V. 


F ©) Voir 2 N 6106.11, compl, 


40e* | 1000 800/25a  |200 | NS 
80e | 50 A | 250 W/25c  |200 | Moto 


100 W/25c 
40 W/25c 
40 W/25c 

200/25a 
8350/75c 
17 W/75c 
21 W/75c 


13 W/25c 
13 W/25c 
15 W/25c 
15 W/25c 
15 W/25c 
15 W/25c 
15 W/25c 


35 W/25c 
35 W/25c 
20 W/26c 
200 W/25c 


60 W/25c 
75 W/25c 
140 W/25c 


200 | TRW 
200 | TRW 
200 | TRW 


VCcEM — *60 et 
“ > 100/8000. 
“VCEM = 80 V. 
“A 890 MHz, GP > 15 dB. 
3 W/2 GHz, GP > 8 dB. 
5 W/2 GHz, GP > 7 dB. 
10 W/2 GHz, GP > 5, *7 dB. 


| *VcEM = 80 V. 


*PNP. 
*VCEM 
*VCEM 
*VCEM 
*VCEM 


60 V. 
60 V. 
100 V. 
100 V. 


Uu ui 


250 V, B = 8/1000. 
...100/750. 
300 V. 
*100 et 


120 V. 


20 W/28 MHz, GP > 15 dB. 
45 W/28 MHz, GP > 14 dB. 
75 W/28 MHz, GP > 14 dB. 
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Technologie 
et tableau 
de remplacement 


Gain en courant 
/ à le (mA) 


Observations 


.….150/1500 40 W/25c 
20...150/5000 125 W/25c 
20...159/5000 125 W/25c 
15...150/1500 40 W/25c 


1650/1500 40 W/25c 


>25/2 200/26c DO 450 MHz. - *f, > 1,2 GHz. 
25...100/1500 75 W/26c VCEM = *60 et [} 80 V. 
20...100/2500 90 W/25c *VCEM — 80 V. 
20...100/2500 99 W/25c *VCEM — 80 V. 


nS— P 99 2 N 6322..25 >12/20 A 200 W/25c +300 pour 2 N 6323, 5. 

nS D P 95/7 2 N 6326, 7*,80 6...30/30 AA 200 W/25c | Vcrm = *80 et [J 100 V. - 

pS D P 95/7 2N 6329, 30*,10 6...30/30 A4 200 W/25c À > 25/5000. 

nS— P 97 2 N 6338...41 30...120/10 A 200 W/25c @) 100, 120, 140, 150, suiv. n°. |. 
C 2 N 6354 20...150/5000* 140 W/25c *10...100/10 A. 


n S— DA 84 N >6500/4000 150 W/25c *8 > 1500. 

n S — DA 85 N 6357, 8° > 500/4000 159 W/25c *8 > 1500. 

nS— P 86/7 N 6359, 60° 15...60/6000 159 W/25c *VcmM = 100 V, ICM — 12 A. 
pG— VH 23 N 6365 > 20/1 150/25a GP — 25 dB à 10 MBz. 

nS — HF 63 N 6367 5...50/500 20 W/265c 9 W/30 MHz, GP — 14 dB. 
nS — HF 83 N 6368 >10/1000 149 W/25c 49 W/3) Mäz, GP = 10 d3. 
nS — HF 64 N 5...50/500 20 W/25c 10 W/33 MAz, GP = 12 d8. 


15...60/8000* 
(7) 
30...90/500 


* > 4/16 À. - *50b. 
(+) Voir 2 N 5954...6, complém. 
*75b. - 


115 W/25c 
40 W/25c 
360/26c 


2 N 6477, 8° 50...150/1000 50 W/25c +VcEM — 140 V. 
nS— P 85/6 | 2N 6486, 7,80 20...150/5000 75 W/26c a 
2 N 6489, 90°, 1 20..150/500 75 W/25c Le 


n S— DA 85/6 >100/10 A 100 W/25c VcemM — *70 et 80 V. 
nS— /P 88/9 10...75/2500 80 W/25c VCEM = *300 et 350 V. 
“SPE P 77 15...60/2000 35 W/25c ty < 500 ns à 1C = 3 A. 
ns — P 88 10...50/3000 120 W/25c | VcemM — *250 et [j 350 V.- 
nS— P 89 10...50/4000 120 W/25c J 6 défini à * et $ A. 
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Technologie Gain en courant F f C V l Tim | Fabri- 
et tableau : Type È É F) VY SA de * Observations 
ae / ä le (mA) (dB) | (MHz) | (pF) | (Vj | (mA) (€) | cant 
n T2 30...90/1000* 60e 10 W/100c |175 | Sesc | [ VCM = 80 V.-* > 25/2000. 
des _. Are Le a + 200. ; ee 
73T2 30...90/200* 60e 10W/100c |175 | Sesc | { “ > 10/1000. - Vcam = 80 v. 
15... 60 


45/2000* 85 W/25c 

45/2000 * 85 W/25c * Types A. - Types B : 30... 

15..45/2000* 140e 85 W/25c 90, types C : 75.180. - 
.….45/2000* 85 W/25c © 45 W/100c. - Équivalents 
45/2000 * 85 W/25c à BDY 23.28. 


..….45/2000* 85 W/25c 


TRANSISTORS JAPONAIS 


au germanium, 


Gain en Techno- 
courant / logie et 
à 1. (mA) tableau 


OCOO00U0OO0U0UU 


55/1 AI 
60/1 
60/1 
75/1 
50/1 
65/1 
75/1 
50/1 
60/1 
70/1 
70/1 
70/1 
49/1 
150/1 
150/1 
30/1 
40/1 
50/1 
100/1 
50/1 
50/1 
40/1 
70/1 
60/1 
40/1 
45/1 
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DLL LELEELLELLEELRELEDE 
DNNNNNNN NN NN N = = où où ed œù = md md 
BRDBÈNNN = = © © © © CD CO QUO = =à = =ù = 
OURANSOLOBONS GNU 
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N 

& 

N 
>Po00o0uo>>» 


>D>>>>L>> 
NN NN NNN 
ARE 
Cook 


2S 
25 
[25 
2S 
25 
2S 
125 
125 
[25 
125$ 
2S 
[25 
25 
2S 
2S 
2S 
125 
25 
25 
125 
125 
25S 
2S 
25 
2S 
25 


DNNNNDN NN NN NNNNNNNDNNNNNNDNNNNNN 
DONNONNNDANNNONNNNNNNNNNNNONNNNANU 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 7 
L\ 
A 
A 
A 
A 
L\ 
A 
A 
A 
A 
A 
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PHP DE DDR EDDLEEED 
B BR BB BB à GO 9 GO UD CO 9 9 CO UD C9 D 
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A 434, 5 
A 436, 7, 8 


>>PPD>DDD 
BRRRRRERR 
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NOR GoNS 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


vounnnonnnnnpnonnnnnnnannnonnnun 


Gain en 
courant / 
à |. (mA) 


100/1 
100/1 
200/10 
30/3 
90/1 
70/1 
75/1 
70/1 
90/1 
80/1 
80/1 
90/1 
30/5 
40/5 
100/150 
100/1 
100/1 
100/1 
120/1 
70/1 
70/1 
20/2 
20/2 
25/2 
25/2 
60/1 


60/1 
80/2 
80/2 

6/1 


24/1 
48/1 


Techno- 
logie et 
tableau 
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2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Types p-n-p au silicium 


POV NNNNNNONNNNNANUU 
PP EEE LED DD 
nn RRRRRRRRE 
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2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2: 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


non 


Gain en 
courant/ 


à le (mA) 


>40/10 
>15/400 
>40/500 
60/1 
50/150 
>30/100 
> 30/200 
>30/200 
>40/500 
>40/500 
=120/2 
80/10 
70/200 
70/200 
50/10 
70/10 
60/150 
60/150 
50/50 
50/50 
50/50 
50/50 
50/10 
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Techno- 
logie et 
tableau 
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2 
2 
2 
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0g/10 
20/1 
50/200 
70/100 
120/10 
80/50 
80/50 
80/50 
80/10 
60/10 
80/50 
>25/1000 
>25/1000 
>25/1000 
250/2 
60/150 
100/20 
100/100 
250/2 
250/2 
300/1 
100/150 
100/150 
>40/50 
350/1 
60/10 
>—10/150 
>80/10 
>40/1 
>50/1 
>30/200 
80/1 
>30/500 
>30/500 
>35/500 
>35/500 
> 30/3000 
100/1 
100/1 
200/1 
>30/15 
100/15 
>100/0,5 
>65/50 
>60/100 . 
>35/300 
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D>>LLLELDEEE 
o00o0000ow@ 
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CAT TETE TETE RER RETIRE) 


DDDEDBLEELEEEEEDE 
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2 
2 
2 

:2 

2 
2 

2 

: 2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

:2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
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2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


nonnnnonnnan 


.Gain en 
courant / 


à le (mA) 


> 20/300 
>20/300 
> 30/3000 
> 30/3000 
> 30/1000 


>30/1000 


> 30/1000 
80/50 
100/50 

> 30/1000 
120/20 

> 30/1000 

>30/1000 
200/1 
200/1 
250/1 
250/1 
90/500 
90/500 
1000/2 
1000/2 
600/1 
600/1 
90/500 
90/500 
200/1 

>35/500 
>20/500 
>40/500 
>49/50 
>40/50 

> 30/3000 

> 30/3000 

> 30/1000 
80/20 

>60/500 

>60/500 
>30/1000 
>35/1000 

> 35/1000 

>25/1000 


Techno- 
logie et 
tableau 
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> 25/1000 
> 50/400 
>30/1000 
>30/1000 
>30/100 
>65/150 
560/1 
560/1 
560/10 
560/10 
>65/150 
>60/100 
60/10 
60/15 
>20/3000 
> 20/3000 
>135/500 
> 60/1 
>50/50 
>40/500 
>70/150 
>70/10 
>40/500 
>200/2 
>200/2 
>15/2500 
>20/1000 
>30/500 
> 30/590 
>40/500 
>49/1000 
>60/200 
>40/1000 
>40/100 
>40/100 
>40/100 
>40/1000 
50/3900 
50/4000 
>50/500 
>50/500 
>50/300 
> 59/3920 
>50/500 
>40/1000 
>40/1000 


| = = vw 


202 a 
C9 © O0 — = = @ © © 


2 SB 536, 7 >40/300 
2 SB 539 >40/2000 
2 SB 541 >40/1000 
2 BS 542 100/150 
2 SB 544 60/50 

2 SB 546, 7 >40/400 
2 SB 550 >30/1000 
2 SB 555, 6 >40/2000 
2 SB 558 >40/1000 


Types p-n-p au germanium, B. 


O 61 O1 O1 G1 O1 61 À À Re 60 69 C9 O9 69 GO N NN =ù =ù =ù à 
OSCNDOUBRN RO SONRUNN © 4 NO 


NO 
CO RPX =] 


2 SB 
2SB 
2SB 
2 SB 
2SB 
2SB 
2SB 
2SB 
2SB 
2SB 
2SB 
2SB 
2:SB 
2 SB 
2 SB 
2 SB 
2 SB 
2SB 
2SB 
2 SB 
2 SB 
2SB 
2SB 
2SB 
2SB 
2SB 


Gain en 
courant/ 


> 20/50 
>20/59 
>20/50 
> 20/50 
>20/50 
>20/59 
95/39 
40/1 
80/1 
85/1 
80/1 
85/1 
65/0,5 
100/100 
>35/1000 
>35/1000 
150/1 
80/50 
80/50 
80/50 
65/1 
70/50 
65/1 
70/50 
85/1 
:55/1 


>>> 


> 


à lc (mA) 


Techno- 
logie et 
tableau 


101 


_ 
@ 


102 


Gain en | Techno- 2 SB 206 100/15 À | AI 86 30 A 25 80/100 
Type . Courant logie et 2 SB 207, A 40/15 A | Al 87 20 A 2S 200/100 
à 1c (mA) | tableau 2 SB 208, A 100/15 À AI 87 30 A 25 150/100 
—— 2 SB 209 40/15A | Al 84 20 A 25 125/1 
2 SB 210 100/15 À AI 84 30 À 25 100/1 
2SB75A 55/1 AI 35 2 SB 211 40/15A | AI 86 20 A 25 85/0,5 
2 SB 77 70/1 AI 33 2 SB 212 100/15 À AI 86 30 À 25 >40/50 
2SB77A 70/1 AI 35 2 SB 213, A 40/15A | Al 87 20 À 25 >30/1000 
2 SB 120 70/2 AI 34 2 SB 214, A 100/15 À AI 87 30 À 2S 80/1 
2 SB 121 60/5 AI 27 2 SB 239 >30/300 AI 76 1000 2S _. 
2 SB 122 >35/1000 | AI 76 2 SB 239 A > 30/300 AI 77 1000 25 70/50 
2 SB 126 | 30/3000 | AI. 84 2 SB 240 >30/300 A! 74 1000 2S 70/50 
2 SB 127 50/3000 | AI 84 2SB240A > 30/300 AI 75 1000 25 60/2 
2 SB 128 25/6000 | AI 86 2 SB 241 > 30/300 AI 76 1000 2S > 30/1000 
2 SB 128 A 25/6000 | AI 87 2 SB 241 A > 30/300 AI 77 1000 25 > 30/1000 
2 SB 129 30/6000 | AI 86 2 SB 242 >20/300 Al 74 1000 2S > 30/1000 
2 SB 130 20/1500 | AI 64 2 SB242A > 20/300 AI 75 1000 25 >40/1000 
2 SB 131 >35/1000 | AI 84 2 SB 243 >40/300 AI 74 1000 2S >40/1000 
2S8131A >35/1000 | AI 84 2SB243A >40/300 AI 74 1000 2S >40/1000 
2 SB 132 >35/1000 | AI 85 2 SB 244 > 20/300 AI 76 1000 2S 90/300 
2S8132A >35/1000 | AI 85 2 SB 245 >40/300 AI 76 1000 25 >20/50 
2 SB 151 >30/3000 | AI 86 2 SB 247 | >40/2000 | AI 85 5000 2S 65/20 
2 SB 152 >30/3000 | AI 87 2 SB 248 >40/2000 | Al 84 5000 2S 110/20 
2 SB 156, A 45/1 AI 33 2 SB 248 A >40/2000 | AI 85 5000 2 SE 80/20 
2 SB 167 120/150 | AI 33 2 SB 249 >40/2000 | AI 85 5000 25 150/20 
2 SB 168 60/1 AI 32 2 SB 250 >20/2000 | Al 84 5000 2S 35/2 
2 SB 169 85/1 AI 32 2 SB 250 A >20/2000 | AI 85 5000 25 > 20/5000 
2 SB 170 30/0,5 Ai 24 2 SB 251 >40/2000 | AI 84 5000 25 > 25/5000 
2 SB 171 50/3 AI 24 2 SB 251 A >40/2000 | AI 85 5000 25 70/1 
2 SB 172 50/100 AI 24 2 SB 252 >20/2000 | AI 86 5000 25 80/60 
2 SB 173 50/1 AI 23 2 SB 252 A >20/2000 | Ai 87 5000 25 50/4000 
2 SB 175 90/3 AI 24 2 SB 253 >40/2000 | Al 86 5000 25 50/4000 
2 SB 176 100/100 | AI 24 2 SB 253 A >40/2000 | Al 87 5000 25 35/8000 
2 SB 177 65/300 AI 25 2 SB 254 >50/200 AI 74 600 2S 35/8000 
2 SB 178 65/300 AI 33 2 SB 255 >30/200 AI 64 600 25 >25/5000 
2SB178A 65/300 AI 34 2 SB 256 100/200 | AI 64 600 25 125/2 
2 SB 180 >20/500 AI 64 2 SB 257 125/1 AI 23 5 2S 220/2 
2S8180 A >25/500 AI 64 2 SB 258 >40/5000 | AD 87 15 A 25s 180/2 
2 SB 181 >20/500 AI 65 2 SB 259 >40/5000 | AD 86 15 A 25 150/10 
2 SB 181 À >25/500 AI 65 2 SB 260 >40/5000 | AD 85 15 À 2S 100/30 
2 SB 185 45/30 AI 33 2 SB 261 45/1 AI 23 30 2S > 30/5000 
2 SB 186 170/30 AI 33 2 SB 262 90/1 AI 23 30 25 > 30/5000 
2 SB 187 100/30 AI 33 2 SB 263 60/1 AI 33 150 2S >30/5000 
2 SB 188 — AI 33 2 SB 264 65/0,5 AI 23 50 2S >10/4000 
2 SB 139 75/100 AI 33 2 SB 265 100/100 | AI 34 100 2S >10/4000 
2 SB 199 90/1 AI 32 2 SB 268 70/150 AI 34 150 25 >10/4000 


B 377 


B 426 
B 427 
B 428 


LOGO PUPUVNNNUNVNVUNONNVNUVNURU 
© 
œ 
oO 


Gain en 
courant/ 


à 1c (mA) 


90/4500 
90/4500 
90/100 
60/100 
60/500 
110/500 
100/150 
100/150 
125/50 
70/200 
150/200 
150/200 
>25/8000 
50/300 
134/50 
42/20 
84/20 
170/20 
42/20 
84/20 
84/20 
100/0,5 
>25/5000 
> 25/5000 
100/1 
60/300 
60/300 
50/300 
120/200 
80/1000 
60/1000 
70/500 
70/500 
80/300 
70/150 
>25/1000 
>25/1000 
>25/1000 
60/100 
90/100 
>10/20 À 


Techno- 
logie et 
tableau 


2 SB 458 A 

2 SB 458 B 

2 SB 459, 60 
2 SB 462 

2 SB 463 

2 SB 464 

2 SB 465 

2 SB 466 

2 SB 467 

2 SB 468, A 
2 SB 470 

2 SB 471,2 

2 SB 473 

2 SB 474 

2 SB 475 

2 SB 481 . 

2 SB 483 

2 SB 484,5 

2 SB 486 

2 SB 487 

2 SB 488 

2 SB 492 

2 SB 493 

2 SB 494 

2 SB 495, A 
2 SB 496 

2 SB 497 


120/150 
>40/5000 
30/5000 
130/1 
110/1 
190/1 
>40/1000 
>40/1000 
15/6000 
5 20/3000 
> 30/1000 
110/150 
110/150 
65/500 
65/500 
65/500 
180/1 
>30/500 
>30/500 
> 30/1000 
> 34/1000 
> 25/500 
>25/500 
>14/4000 
160/1 
>50/1000 
>40/500 
100/200 
60/150 
>30/1000 
>40/10 À 
>40/10 À 
200/1 
> 30/300 
> 30/300 
100/200 
> 40/3000 
>38/150 
110/150 
> 60/50 
90/1 
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Types n-p-n au germanium, H.F. 


» Gain . Techno- fe 
ype courant logie et 
à le (mA) | tableau | (MH2) 
2 SC 90 > 20/200 — 23 5 
2S0C91 >20/200 — 23 10 
2 SC 128 30/100 AI 24 5,5 
2 SC 129 45/100 AI 23 8 
2 SC 173 41/1 Ti 22 20 
2 SC 175, 6, 7 24/1 Ti 22 10 
2SC178 49/1 Ti 22 20 
2 SC 179 > 20/20 — 23 3 
2 SC 180 >20/200 — 23 5 
2 SC 181 >20/200 — 23 10 
Types n-p-n au silicium, 
H.F. et V.H.F 
| Gain en Techno- f 
Type courant/ logie et 
à Îc (mA) | tableau LS) 
2S0C15 60/10 Me 44 200 . 
2SC27 - 50/10 Me 45 150 
2 SC 28 30/10 Me 34 100 
2 SC 29 30/10 Me 24 100 
2 SC 30 45/10 Me 45 250 
2 SC 31 35/10 PI 44 200 
2 SC 32 60/10 PI 44 200 
2 SC 33 55/5 Me 35 270 
2 SC 39 50/1 PI 33 500 
2SC39A 120/3 PI 33 350 
2 SC 40 50/1 Me 33 750 
2 SC 46 50/1 Me 45 180 
2SC47 50/1 Me 44 180. 
2 SC 48 50/1 Me 47 180 
2 SC 49 70/15 PE 47 160 
2SC 51 50/1 Me 45 180 
2 SC 52 50/1 PI 44 350 
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50/5 
> 20/10 
> 24/2000 


Gain en Techno- fe 
Type courant/ logie et 
à lc (mA) tableau (MHz) 


25S 25S 

25S 2S 

25S 25S 

25 25 70/20 

25 25S 70/20 
2SC 53 50/1 PI 44 300 25S 25S 50/3 
2 SC 54 50/1 PI 34 350 25S 25S >60/10 
2 SC 55 50/1 PI 34 300 2S 25S >60/10 
2 SC 57 30/150 Me 65 110 25S 25S >35/10 
2SC58A 65/10 Me 47 135 25S 25S >35/10 
2 SC 59 35/150 PE 46 150 2S 25S 60/10 
2SC61 50/1 Me 44 180 2S 2S 70/2 
2 SC 64 . 50/5 Me 46 > 20 25S 25S 70/2 
2SC65 20/5 Me 47 > 20 25S 25S 80/5 
2 SC 66 70/5 Me 47 > 30 25S 25S 50/10 
2 SC 69 50/150 PE 46 160 25S 25S 50/10 
2 SC 79 50/1 Me 33 500 25S 25S 20/100 
2 SC 80 55/5 PI 34 200 25S 2S 25/100 
2 SC 87 50/10 Me 44 250 25S 25S 30/100 
2 SC 88 50/10 Me 47 250 25S °25S 85/150 
2 SC 97 60/159 PE 45 250 25 25S 85/150 
2 SC 98 45/10 PI 33 350 25S 25S 65/150 
2 SC 99 80/10 PI 33 350 25 2 SC 309, 10 65/150 
2 SC 100 >30/10 PE 33 300 25S 2 SC 316 350/2 
2 SC 105 35/0,1 PI 34 — 25S 2 SC 318 90/1 
2 SC 130 > 20/20 PI 55 160 25S 2 SC 319 >20/100 
2 SC 131 60/10 PE 34 350 25S 2 SC 320 >20/100 
2 SC 132,3 60/10 PE 33 350 25S 2 SC 352 90/1 
2 SC 134 60/10 PE 34 350 25S 2 SC 353 90/1 
2 SC 135 60/10 PE 33 350 25S 2 SC 368 250/1 
2 SC 136 60/10 PE 36 350 25S 2 SC 369 250/1 
2 SC 137 50/10 PE 34 350 25S 2 SC 370 40/1 
2 SC 138, A 50/30 PE 45 400 25S 2 SC 371 80/1 
2 SC 139 50/30 PE 45 400 2S 2 SC 372 140/1 
2 SC 150 50/10 Me 43 100 25 2 SC 373 250/1 
2 SC 151 50/10 Me 44 130 2S 2 SC 374 400/1 
2SC152 50/10 Me 45 160 25S 2 SC 380, A >40/2 
2 SC 154 10/10 D 47 220 25 2 SC 381 >25/1 
2 SC 7155 35/2 PI 23 200 2S 2 SC 382 >30/4 
2 SC 156 50/2 PI 23 200 25S 2 SC 383 >20/12 
2 SC 170 60/10 PI 23 250 2S 2 SC 384 50/1 
2SC171 60/10 PI 33 250 25S 2 SC 385 80/8 
2SC172 60/10 PI 33 350 25S 2 SC 386 80/8 
2SC172A 60/10 PI 24 350 25S 2 SC 387 100/8 
2 SC 174 45/2 PI 34 170 25S 2 SC 388 80/8 
2SC 25S 25S 


174 A 42/2 PI 35 200 C 390, 2 >40/2 


C 395 
C 400 


DNNNNNNN 
POUND 

[r] 

& 

© 

be 

s 

N 


oO 
& 
© 
“ 


2 SC 408 
2 SC 409, 11 
2 SC 410,2 


2 SC 431 
2 SC 432 
2SC433,5 
2 SC 434,6 


(a 
OQ 
» 
> 
] 


C 448 
C 452 
C 456 
C 469 


C 476 
C 477 


C 494 


DNNNNNNDNDNNNNNNN NN NN NN 
DONPNNONONNNONOUNNOUN 


Gain en 
courant/ 


à le (MA) 


>40/2 
50/10 
80/8 
80/10 
90/1 
60/1 
90/1 
>10/5000 
> 20/5000 
>10/5000 
> 20/5000 


>10/10 A 
>20/10 A 
>10/10 À 
>20/10 A 


50/0,1 
50/0,1 
20/100 
25/100 
30/100 
20/350 
20/350 
20/350 
>15/350 
20/80 
40/1 
100/1 
60/3 
300/0,5 
350/0,5 
=BF 115 
20/20 
50/150 
>30/200 
> 30/200 
60/1000 
60/1000 
20/100 
30/200 
40/10 


Techno- 
logie et 
tableau 


600 
889 
©oR 


C 510, 1,2 


C 551 


C 561 


C 598 


DD NN NN NN NN NN NN NN NN NNNNNNNNDNNNN 
SOC ANONOOPNRPNO CON NNNNeNLNSRNONPANENPONPEN I 
a 
a 
ND 


40/10 
>20/4000 
>70/50 

50/50 

50/50 

40/5000 

50/1000 

50/1000 

50/1000 

40/45 

80/1 

80/1 

250/2 

250/2 

250/2 

270/0,5 

80/1 

80/1 

80/1 

30/100 

30/100 

30/200 
>10/600 
>10/300 

45/50 

40/5000 

60/150 

35/2 
=BF 167 

38/7 
>50/100 
>40/2 

80/2 
> 30/50 

300/2 

100/10 

70/150 
>10/150 
>25/500 

60/10 

80/10 

50/30 

30/100 
>30/100 

40/10 


C 600 
C 601 


C 614,6 
C 615, 7 


C 621,2 


C 633 


C 639 


C 649 


C 660, 1 


C 667, 8 
C 682, 3 
8 
C 693, 4 


C 696, A 
C 697, A 


NNNNNDNNNNDN NN NNN NN NN ND NN NN NNNNNNNNNNNNNNRNNN 
DATA ANONANNORCSOMNORRO SIP NENONANRENNENR 
o 


>30/200 
60/10 
60/5 
60/2 
60/2 
>10/100 
80/2 
80/2 
>80/250 
>100/250 
110/10 
90/10 
80/1 
350/1 
350/1 
90/1 
90/1 
80/500 
80/1000 
> 20/500 
> 20/1000 
80/10 
300/0,5 
> 30/1500 
10/2000 
> 90/0,1 
>25/0,1 
80/100 
> 20/100 
250/2 
130/5 
60/1 
60/1 
60/3 
40/2 
40/10 
50/1 
50/1 
> 20/2 
> 30/50 
240/1 
>28/500 
> 30/1000 


105 


106 


Gain en | Techno- 2SC 100/15 2 SC 1033 >30/5 PI 37 
courant/ | logie et 2SC 100/30 2 SC 1033 A >20/5 PI 38 
à le (mA) | tableau 2 SC 80/100 2 SC 1034 >4/750 Me 89 
es 4 se 2E0 re 2 SC 1038, 41 | 15/70 PE 53 
2 SC 1039, 42 | -15/100 PE 63 
25 90/10 2 SC >10/100 
25 80/0,1 2 SC >10/100 2 SC 1047 >40/1 PE 23 
25 80/1 2SC 160/10 2 SC 1050 >40/300 D 79 
2S 80/1 2SC >14/5000 2 SC 1051 >40/1000 | D 87 
25 90/10 2SC 81/10 . | 2SC 1056 >20/10 Me 39 
25 60/10 2SC 8/10 2 SC 1077 >20/1000 | PE 76 
25 80/1 2SC > 20/4 2 SC 1081 20/1000 | PE 73 
2S 90/10 2 SC 75/5000 2 SC 1086 >6/2000 | Me 89 
2S 90/10 2SC 65/500 2 SC1088,9 | 35/50 PE 68 
25 200/2 2 SC 100/500 2 SC 1090 >30/30 PE 32 
25 100/20 2 SC 926 2 SC 1100 >10/3000 | Me 79 
25 100/100 2 SC 927 2 SC 1101 >30/500 | Me 79 
25 60/1 2 SC 929 2 SC 1102 >40/10 Me 69 
2S 60/1 2 SC 931 2 SC 1104 >40/400 | Me 79 
25 40/10 2 SC 932 2 SC 1105 >40/50 Me 69 
25 >13/2 2 SC 936 2 SC 1106 >40/500 | Me 88 
2S >13/2 2 SC 937 2 SC 1111 >30/3000 | D 76 
25 >20/1000 2SC 2 SC 1112 >30/3000 | D 77 
2S >20/1000 2SC 2 SC 1115 >30/3000 | D 86 
2S >20/1000 2 SC 2 SC 1116 >30/3000 | D 87 
25 >8/1000 2SC 2 SC 1119 >30/10 PE 32 
.2S >8/1000 2SC 2 SC 1120 >20/500 PE 63 
25 >8/1000 2SC 2 SC 1121 >20/1000 | PE 73 
25 50/1 2SC 2 SC 1122 >20/1500 | PE 73 
25 >20/10 2 SC 2 SC 1123 >20/1 PE 34 
25 >20/100 2SC 2 SC 1124 >50/100 | Me 67 
25 >5/500 2SC 2 SC 1126 >20/1 PE 32 
25 >5/500 2SC 2 SC 1127 > 30/3 Me 48 
2S >30/100 2SC 2 SC 1128 70/1 PE 34 
25 >30/100 2SC 2 SC 1129 >20/4 PE 34 
2S >50/1 2SC 2 SC 1155 >20/300 PE 65 
25 >25/10 D 2SC 2 SC 1156 >20/300 PE 66 
2S >40/500 D 2SC 2 SC 1157 >20/300 PE 67 
2S >40/500 D 2SC 2 SC 1159 >40/5 PE 24 
25 >40/200 D 2SC 2 SC 1164 >15/15 PE 44 
25 >30/300 D 2SC 2SC1165 | 40/100 | Me 44 
25 >30/1000 | D 2 SC 2 SC 1166 100/50 PE 45 
2S 50/150 PI 2SC 2 SC 1167 >10/500 | Me 79 
25 30/150 PI 2SC 2 SC 1168 100/50 PI 69 
25 30/2000 | D 2SC 2SC1170,A | >5/3000 | Me 79. 
2S( 50/1000 | D 2SC 80/200 2 SC 1172 >11/2000 | Me 79 


Gain en Techno- 25 >60/500 C 1537 1200 5! PE 
L Type courant/ | logie et | (Hz) 25 >60/500 5 Se 1539 1200/0.08 PE 33 200 
à le (mA) | tableau 2 SC 1398 >30/100 2 SC 1541 800/10 | PE 34 250 
———— 2 SC 1402 >30/3000 2 SC 1542 800/10 PE 33 250 
2 SC 1403 > 30/3000 2 SC 1553 > 30/5 PE 33 | 4500 
‘2 SC 1173 >40/500 D 63 150 2 SC 1405 40/100 2 SC 1556 100/50 PE 42 3500 
:2 SC 1175 100/50 PI 35 170 2 SC 1406 >60/500 2 $C 1557 > 20/50 PE 43 3000 
:2 SC 1180 130/1 PI 23 800 2 SC 1407 >60/500 2 SC 1569 >40/50 D 69 > 40 
2 SC 1193 70/10 PE 32 4500 2S >35/50 2SC1574 > 30/5 PE 33 4500 
:2 SC 1199 80/20 PE 44 1400 25S 350/2 2 SC 1576 > 30/1000 D 89 —= 
2 SC 1215 >25/2 PE 33 1200 25S >35/1000 2 SC 1581 | >10/5000 PE 84 >50 
2SC1226 |! —30/1000 | PE 63 150 2 SC 1424 80/10 2 SC 1582 510/10 A | PE 84 [50 
2 SC 1226 A >30/1000 | PE 64 150 2 SC 1425 >20/300 2 SC 1617 >30/1000 | Me 77 10 
2 SC 1235 >80/50 Me 69 60 2 SC 1426 >30/50 . 2 SC 1624, 5 >70/150 Me 67 +10 
:2 SC 1236 70/10 PE 32 6500 2 SC 1431 >50/400 2 SC 1628 >70/10 D 47 >40 
2 SC 1248 100/7 PE 32 2100 2 SC 1433 >20/1000 2 SC 1668 10/1000 | PE 73 200: 
2 SC 1249, 50 | -40/65 PE 34 2000 2 SC 1434 >30/3000 2 SC 1669 >40/500 Me 77 6 
2 SC 1251 >20/100 PE 53 2000 2 SC 1436 >12/5000 2 SC 1678 >15/500 PE 66 >100 
2 SC 1252 > 20/50 PE 53 1400 2 SC 1437 >12/10 À 2 SC 1681 > 200/2 PE 35 130 
2 SC 1253 >20/100 PE 53 2000 2 SC 1440 >12/5000 2 SC 1682 > 200/2 PE 34 130 
2 SC 1254 80/2 PE 23 800 2 SC 1441 >12/5000 
2 SC 1255 30/50 PE 53 2500 2SC >30/1000 
2 SC 1256 >20/300 PE 53 > 500 2S >30/1000 
2 SC 1257 >15/800 PE 63 | >380 25 >40/50 Types n-p-n au germanium, B.F. 
| 2SC 1258 >15/1500 | PE 73 >250 25 >40/500 
[2 SC 1259 >15/3000 PE 73 >125 25S >40/300 
1:2 SC 1268-70 100/10 PE 32 5000 25 >30/100 Gain en Techno- low 
1.2 SC 1275 80/10 PE 32 1500 25 120/10 Type courant / logie et (mA) 
1 2 SC 1285 200/1 PE 44 140 25S > 20/1000 à lc (mA) | tableau 
[2 SC 1293 120/1 PE 33 400 2S >40/10 ——————— | ——_—| —— 
| 2 SC 1295, 6 >3/1500 D 79 — 25S 100/50 
12 SC 1297 >15/2000 | PE 73 >170 25S 100/30 2 SD 33 60/1 AI 33 50 
2 SC 1298 >15/3000 PE 83 >120 2S >4/1500 2 SD 34 60/1 AI 33 150 
2 SC 1308 > 3/4000 D 79 _—. 2S >4/5000 2 SD 35 90/1 AI 23 60 
2 SC 1317 90/500 PE 33 200 2S 2000/5 2 SD 36 125/60 AI 23 60 
| 2 SC 1318 90/500 PE 35 200 2 SC 1476 >10/1000 2 SD 37 60/1 AI 34 50 
|. 2 SC 1329 > 20/5000 PE 73 >100 2 SC >10/1000 2 SD 38 60/1 AI 34 150 
| 2 SC 1333 >20/300 PE 63 1300 2 SC >20/1000 2 SD 72 120/200 | AI 43 600 
1 2 SC 1336 100/10 PE 32 3500 2 SC >40/10 2 SD 75 40/1 AI 33 100 
1 2 SC 1346 90/500 PE 43 200 2 SC >65/150 2SD75A 40/1 AI 35 100 
2 SC 1347 90/500 PE 45 200 2SC > 30/20 2 SD 85/50 A1 33 100 
2 SC 1377 >15/1000 PE 75 100 2SC >30/10 2SD77A 85/500 AI 35 100 
| 2 SC 1378 >10/1000 | PE 73 150 2 SC >65/500 2 SD 101 75/150 AI 36 600 
| 2 SC 1379 >20/1000 | PE 83 150 2 SC >40/10 2 SD 104 90/100 Al 33 400 
| 2 SC 1380, A 400/2 PE 35 80 2SC >10/100 2 SD 105 60/100 400 400 
l 2 SC 1382 120/150 | PE 46 100 2 SC > 20/20 A 2 SD 162 60/3 AI 23 30 


Gain en | Techno- | 2 SD'125 >10/1500 | Me 76 | 6000 2 SD 235 0 >70/500 D 74 | 3000 

Type ,courant/ me St | (mA) 2 SD 141 >30/1000 | PE 73 | 3000 2SD235R >40/400 D 74 | 3000 

2e (me) Table 2SD142 | -30/1000 | PE 74 | 3000 2 SD 235Y >120/500 | D74 | 3000 

2 SD 143 >30/500 | PE 75 | 2000 2 SD 246 >2/4000 | Me 79 | 4500 

2 SD 167 120/150 | AI 33 500 2 SD 144 >30/500 PE 76 2000 2 SD 254,5 30/2000 | Me 75 | 3000 
DATE En ce laps 0 2 SD 146 >30/500 | D74 | 1000 2 SD 256 >40/1000 | D 74 | 4000 
2 SD 186 150/10 AI 33 150 2 SD 147 > 20/500 D 75 | 1000 2 SD 257 >40/1000 | D 75 | 4000 
2 SD 187 150/30 AI 33 150 2 SD 174 >10/5000 | D 85 | 5000 2 SD 258 >40/1000 | D 76 | 4000 
2 SD 195 70/50 AI 33 ‘50 2 SD 175 >10/5000 | D 86 | 5000 2 SD 259 >40/1000 | D 77 | 4000 
2 SD 176 >10/500 D 86 10A 2 SD 261 100/500 | PE 43 700 

2 SD 177 >10/500 D 87 | 10A 2 SD 290 >40/2000 | D 76 | 5000 

2 SD 182 >15/750 D 64 | 1000 2 SD 291 >30/100 D 74 | 3000 

2 SD 183 >15/750 D 66 | 1000 2 SD 292 >30/100 D 75 | 3000 

Gain en | Techno- 2 SD 184 >20/750 | Me 75 | 1500 2 SD 299 >2/4000 | Me 79 700 

courant / | logie et 2 SD 185 >20/750 | Me 76 | 1500 2 SD 300 >3/2500 | Me 79 700 

à lc (mA) | tableau 2 SD 196, À >10/5000 | D 86 | 104 2 SD 313, 4 >40/1000 | D 75 | 3000 

Tr EE 2 SD 197, A >10/5000 D 87 10 À 2 SD 315 >40/1000 D 75 | 4000 

2SD >10/1500 2 SD 198 >30/300 | Me 79 | 1000 2 SD 317,8 >30/1000 | Me 75 | 3000 
2 D ES 2 SD 199 >30/200 | Me 79 250 | 2 SD 317,8 À | -30/1000 | Me 75 3000 
2£D 60/50 2 SD 200 -3/2000 |=BU105| 2500 2 SD 320 >10/1000 | D 78 | 2000 
2 SD >12/1000 2 SD 201 >20/3000 | — 75 | 6000 2 SD 321 >25/5000 | D 88 | 15A 
2 SD 4 >12/1000 2 SD 202 > 20/3000 — 76 6000 2 SD 325 >40/1000 D 64 1500 
À de ST 2 SD 203 >20/3000 | — 77 | 6000 2 SD 326 >40/100 D 78 | 1500 
2SD >12/5000 2 SD 211 >15/5000 | — 84 | 104 2 SD 327 140/100 | PE 33 L 
2SD 60/1000 2 SD 212 >15/5000 | — 85 | 10A 2 SD 328 > 60/200 PE 45 | 1500 
: 2 nn nu 2 SD 213 >15/5000 | — 86 | 104 2 SD 330, 1 >40/1000 | D 75 | 2000 
2SD © 20/500 2 SD 214 >15/8000 | — 87 | 104 2 SD 334 >40/1000 | D 86 | 6000 
2 SD > 25/1000 2 SD 217 >25/4000 | Me 86 | 7000: 2 SD 334 A >40/1000 | D 87 | 6000 
2 SD >25/1000 2 SD 218 >30/4000 | Me 87 7000 2 SD 335 >40/2000 | Me 75 3000 
25 lie 2 SD 226 >20/1000 | D 74 | 2000 2 SD 338 >50/3000 | — 86 | 7000 
2SD 530/1000 | D 2 SD 226 A >20/1000 | D 75 | 2000 2 SD 339 >50/4000 | — 87 10A 
2SD >30/1000 | D 2 SD 226 B >20/1000 | D 76 | 2000 2 SD 340 >50/5000 | — 87 12A 
: .. çeo “ 2 SD 227,8 120/300 | PE 32 300 2 SD 341 >20/4000 | D 85 15A 
2SD 515/200 D 2 SD 2340 >70/500 D 75 | 3000 2 SD 350 >3/4000 D 79 10 A 
2 SD >15/200 D 2 SD 234R >40/500 D 75 | 3000 2 SD 351 >5/5000 D 89 | 7000 
2 SD >10/1500 | Me 2 SD 234 Y >120/500 | D 75 | 3000 2 SD 355 100/500 | PE 43 _ 


Type 


SD 356 
SD 357, 8 
SD 359, 60 
SD 361 

SD 362 
SD 365, 6 


Gain en 
courant / 


à le (mA) 


> 50/300 
>50/300 
> 50/500 
> 50/500 
> 35/5000 
> 30/1000 


Techno- 
logie et 
tableau 


PE 66 
PE 67 
PE 63 
PE 64 
Me 77 
Me 75 


lex 


(mA) 


800 
800 
800 
1500 
8000 
3000 


2S 
25 
25 
[2S 
25 
25 
2S 
25 
25 
2S 
2S 


>30/1000 
>40/1000 
>40/1000 
>30/5000 
> 30/5000 
>5/5000 

>40/300 

>40/500 

>40/1000 
>30/1000 
> 30/1000 


2 SD 392 
2 SD 400 


2 SD 401,2 
2 SD 405, 6 


2 SD 418 
2 SD 419 


2 SD 420, 1 
2 SD 425,6 


2 SD 427 
2 SD 428 


100/150 

60/50 
>40/400 
5000/1000 
> 6/5000 
>700/7000 
>700/7000 
>40/2000 
>40/1000 
>40/1000 


= 
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CLASSEMENT PAR FONCTIONS 


Transistors bipolaires à jonctions 


TABLEAU 21 p G Me HC 2 N 705 >25/10 300 |t < 100 ns. 
Pom = < 150 mW, Venu < 9 V. p G Me HC | 2 N 968.70 35 (>20)/25 320 
p G Me HC | 2 N 672.4 75 (>40)/25 320 
Techn Éai : £ p G— He 2 N 2170 >20/10 350 tr < 20 ns. 
echno- ain en couran t : pG— HC | 2N 2487 >20/10 >360 
logie Type / àle (mA) |(MHz)| Observations pG— HC | 2N 2488 > 20/50 > 360 
—— p GMe VH | 2 N 2416 8...200/2 400 
p G Me HC | 2N 985 >60/100 300 pGMe VH | AF 103 50 (>20)/1,5 — 
p G Me HC | 2 N 2258 30/10 320 pG— HC | 2N 2169 >40/10 450 
pGMeHC | 2N 2259 50/10 320 p G Me HC | 2 N 960.3 40/10 460 
p G Me HC | 2N 975 75 (>40)/25 320 p G Me HC | 2 N 964.7 70/10 460 
p G Me HC | 2N 971 35 (=20)/25 350 PO Me VH | 2N 296. 10..200/2 500 
p ee 
PSPI BF | 2N 2175, 6 >30/020 | — OMS: pe Re7es _.. en 
pSPI BF | 2N-2778 >70/5 uA _ ; 
pSPI BF | 2N 2777 >70/0,05 L 200 MHz. 
pS— C |2N3319 | = >12 | Chopper. P & Me UH | AE 139 801015 | 50 | 
pS— cC 2 N 1676, 7 10/1 >16 | Choppers. pG— UH AE 369 >10/0,2..1 550 | Conv. 900 MHz. 
PS AI HF | 2N2164,7 38/1 >16 pG— UH | AF 367 >10/0:2.1 | 800 | 900 MHz. 
SPI C | 2N2332,3 _ 1 | Choppers. 
TABLEAU 22 PS € | 2N 3318 = la 
2 h pSAI BF | 2N 2276,7 >10/5 >6 
Pom = < 150 mW, Vecy = 9.15 V. pSAI BF | 2N 2278,9 >10/5 > 
pSAI BF | 2N 2166 25/1 > 
: S AI BF | 2 N 2372 >15/0,03 >2 
7 "a É A (Me) Observations É S— C 2 N 2968, 9 >15/1 + O | Bilatéral. 
pS— C |2N72378 >15/15 2 
pSAI C | 2N 2163 35/1 >14 
pG— HC | 2N 2400 >30/10 150 
p G Me HC | 2 N 2635 Z30/100 | >150 PRALAEPNLANANTS | RER Er 
pG— HC | 2N 2401 >50/10 200 
pG— HC | 2N 4102 >60/10 250 nSPE BF | BC 146 140/0,2 >10 
pGMeHF | 2N 2273 20...150/1 360 nSTi HF | 2N1417 60/1 34 
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nSPE C BSX 68. 30...300/10 > 175 p GMe UH | AFY16 60 (>10)/1,5 550 
n S PE UH | BFS 17 >20/2 1300 | F, — 4,5 dB. p G Me UH | AF 239 33 (>10)/2 650 
nS— UH BF 480 >10/10 1500 | F, = 4 dB. p G Me UH | AF 240 25 (-10)/2 650 14 dB/800 MHz. 
n S PE UH BFW 92 >20/ 2 1600 | F, < 4 dB. p GPI UH | AF 280 25 (-10)/2 >600 | 14 dB/800 MHz. 
pGPI UH | AF 279 50 (-10)/2 >600 | 16 dB/800 MHz. 
nGAI C ASY 28 30...80/20* >4 * > 15/200. 
nGAI C 2N 1605 ‘ >40/20 >4 
nGAI C 2N 1012 >40/100 >3 
nGAI C ASY 29 50...150/20* >6 * > 20/200. 
n G AI BF AC 176 50...250/300* 3 “30/1000. 
Techno- Gain en courant f A ALU 2N 1302 50:20) 07 18 ne. 0 
logie Type / à le (mA) (MHz) Observations n GAI HF 2 N 1304 40...200/10* 15 * > 15/200. 
n GAI HF | 2N 1306 60...300/10* 20 * > 20/200. 
n GAI HF 2N 1308 150 (-80)/10* 25 * > 20/200. 
pPGAI C ASY 25 30...80/20 >4 |u < 125 us. 
pGAI C ASY 27 50...150/20 >6 |uù < 1,25 us. pSAI BF | 2N2274,5 >10/5 6 | 
DE = E  —} A pS— C 2 N 2970, 1 >10/1 >8 | Bilatéral. 
p G AI HF AF 187, 8 — 5 pS AI BF 2N 2165 25/1 >10 
pPGMAHF | 2N1865 60/1 — pS AI C 2 N 2162 35/1 >14 
pG— HC 2 N 2048 >50/10 250 w < 60 ns. pS— C 2 N 2377 15...120/1 20 
pS— HC | 2N 4313 30...120/30" >700 | * > 25/100. 
p G Me VH AF 106 50 (>25)/1 220 
Éaleui ae le |) nsrec |2N1708 -20on0 | 200 
p G Me VH | AF 109 100 (=20)/2 280 HAE. LES DORE Se 
pG— HC | 2N 2489 >20/10 > 300 nS PI HF BF 184 70...220/1 280 | oc. 
pG— HC | 2N 2796 >30/10 >300 nS PE VH BFS 18 125/10 200 | F, = 4 dB. 
pG— HC 2 N 2795 >50/10 >300 nS PE VH BF 185 36...125/1 200 
p G Me HC | 2 N 2955 43/50 350 nSPEHF | BF 184 67...220/1 260 
EM viile ne sas0 2 nSPE VH | BFS19 225/10 260 |F, — 4 48. 
p G Me VH | 2N 3285 55 400 | 18 dB/200 MHz. nS PE VH | BFS 20 85 (—40)/7 450 
p G Me VH 2 N 3284 >10/3 400 nS PI VH BF 200 30 (>15)/3 650 | 22 dB 200/MHz. 
p G Me VH 2 N 3283 >10/3 400 n S PI UH BF 182 20 (>10)/2 600 |9 dB 800/MHZz. 
P G Me HC | 2N 2957 _ 105/50 400 nS PI UH | BF 181 30 (-12)/2 600 |8 dB 800/MHz. 
be Me dE : ù 7e ST es > 17 dB/200 MHz. nS— UH |! BF 363 50 (>20)/3 > 600 | Conv. 900 MHz. 
ne æ me lee n S PI UH | BF 180 45 (>12)/2 675 |9 dB 800/MHz. 
EM UE ANR v. ee nSPl UH | BF 183 20 (>10)/3 800 
PG— VH | 2N 6365 >20/1 800 |25 dB/10 MHz. nS— UH | BF 362 50 (>20)/3 800 | 11 4B/9%00 Muz. 


—_—————— 
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TABLEAU 24 
pSPI VH | BF 372, 516 50 (>25)/3 >450 | F, = 2,7 dB. 
pS PI UH | BF 316 50 (>30)/3 700 
Pom = 51.150 mW, Vcu = 26.40 V. pS PE UH | BF 272 60 (>30)/3 1000 | 11 dB/800 MHz. 
, pS Pl DD | BCY 87 100..150/0,05 | >10 
ns Type M | (MHz) | Observations pS PI DD | BCY 88,9 100..450/0,05 | 10 
nSPl BF | BCW 60 120...630/2* 180 | *Groupé, 
nGAI C |2N 1606 A > 40/20 >4 
p G AI BF ACY 3 50...150/1* 1,5 *Groupé. À 
pGAI BF | ACY 23 50..150/1* 15 | *Groupé. Re De CUP e MAS soi pas 
PGAI BF | AC 153 80..280/300 den lee nSPl HF | BFW63 70 (>25)/4 >400 | F, < 5 dB. 
nS PE HF | BF 251 45 (>30)/3,5 600 | FI-Tv. 
nSPE HF | BF 273 >40/1 600 |F, — 2 dB. 
G AI HF | 2N 1303 50 (>20)/10* . 5. | * > 10/200. n'S PL HF | BF 274. > 70/1 600 
DÉAl de lan i30e AS One M Dr re nS Pi VH | BF 185 33..134/1 230 | < 100 MHz. 
pGAI HF.| 2N 1307 60...300/10* 15 |+ > 20/200. n S PI VH | BF 167 57 (>26)/4 350 | FI-TV. CAG. 
DS € |2N1118A 18.35/1 Je nSPl VH | BF 252 55 (>30)/2 400 | 22 aB/100 Mur. 
PGAI HE | 2N 1309 150 (>80)/10* 20 |+ > 20/200. n SFI VH | BFW 64 70 (—30)/4 >450 | F, < 6 dB. 
DGAD HE | AF 126,7 140 (240)/1 7 nS PI UH | BFX 62 40 (>20)/2 650 
pG— HC | 2N2048A >40/50 >150 | & < 20 ns. 
pGMeHEC | 2N 838 70 (>30)/10 450 
p G AD VH | AF 124,5 140 (-40)/1 75 | FM. 
p G Me VH | 2 N 3281, 2 10..100/3 400 
p S Me VH | 2 N 3279, 80 15..70/3 500 TABLEAU 25 
p G Me VH 2N3783 >20/3 > 800 
p G Me VH | 2N 3784. > 20/30 > 800 | 
p G Me UH | AFY 37 40 (>10)/2 600 Pom = 51... 150 mW, Vcu = 41.60 V. 
n G C 2N 1672 15...125/1 — | Néon. Techno- Gain en courant f nn 
nGMeHF | 2N 3325 30...200/3 360 | 30 4B/16 Mur. Todis Type J'èle (mA)  L(Miz) | Observations 
nGMe VH | 2N'3323 30...200/3 360 | 13 dB/100 Mr. 
n GMe VH | 2N 3324 30...200/3 360 | FI-FM. 
= pG— C 2 N 1438 20 (>10)/20 — | Néon. 
pSPE C 2 N 2185, 7 = Een | 
pSPI C 2 N 2334,5 — 1 Choppers. pSPI C 2 N 2336, 7 — 1 Choppers. 
pS— C |2N3317 LR >6,4 | Chonncr. pSPE BF | BCX 71 120...630/2* 180 | “Grouré. 
PS € |2N1118 >15/1 21 
; : : 
DS BE HE LES … Li UE le + nSPE BF | BCX 70 120...630/2° 180 | -Grouvé. 
pSPE HF | BF 450 > 60/1 325 |F, — 2 dB. nS PI DD | BCY 87,8,9 >100/0,05 710 


ABLEAU 26-27 
Pow = 51... 150 mW, Veu = 61... 150 V 


Gain en courant À | 
Re / à le (MA) : Observations 


2 N 3497 >40/10 
2 N 3496 >40/10 
DT 1602 > 5/3 
DT 1612, 13 > 20/3 
2 N 1055 20...80/50 
BSW 69 >30/4 


ps 
ps 
ns 
ns 
ns 
ns 


TABLEAU 31 


Pom = 151. 500 mW, Veu < 9 V 


Techno- Gain en courant fe ; 

logie Type / à te (mA) (MHz) Observations 

pS— C 2 N 5141 ->25/10 >300 | t; < 150 ns. 

pS PE C 2 N 5228 >30/10 >300 | t, < 90 ns. 

pSPE C 2 N 2424 30...250/5* >15 | * > 25/25. 

pS PE BF 2 N 3058 40...120/0,1 uA° 10 * > 100/0,01. 

pS PE C 2 N 4006, 9 >40/1 >20 | put < 4 Q. 

pS PE BF BC 201 50...500/0,3* 80 *Groupé. 

pS AI HC | 2N 3342 >30/5 — ts < 60 ns. 

pS— HC |; 2N 5140 20...140/10 >400 | t; < 20 ns. 

pS— HC | 2N4257,A 30..120/10, >500 | trs < 15 ns. 

pS— HC | 2N 4207 50...120/10 >650 | tess < 15 ns. 

pS PE VH 2 N 3304 30...120/10 700 

nS PI BF BCY 50 >60/0,1 — 

nS PE BF BC 121 75...900/0,25* 50 *Groupé. 

n S Me HC | 2 N 2256 °30/10 320 

n S Me HC | 2N 2557 50/10 320 


33333333 
nuununnnnuoun 
| TTUUUUT 

mm mm — M 


TABLEAU 


151...500 mW, Vcu = 9.15 V 


30...120/30 
20...120/10 
20...125/10 
30...150/20 

80/10 
40...120/10 
25...150/10 

>25/100 


550 
800 
> 600 
800 
800 
>1000 


>1300|t. 
t 


>1700 
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ts 


AA 
ë 


a 
OU um 
Ê] 

a 


eo 
Le] 
B + 


Gain en courant 


Observations 


/ à le (mA) (MHz) 
70...150/1 4 
45/200 400 
10...100/10 1100 
pSPE 2N — 10 
p S AI 2N >12/1 >0,5 
p S AI 2N 14...32/1 3 
pS AI 2N >15/0,03 >2 
pS AI 2N >20/0,03 >2 
pS PE 2N 25...110/5 >10 
pS AI 2N 28...65/1 4 
pS PE 2N >30/1 >15 |'psa < 6 Q. 
pS PE 2N 30...600/50 >100 | 0,5 À max. 
pS Al 2N >40/1 >1 
pS Al 2N >50/1 >0,5 
pS PE 2N >50/0,1 >8 Chopper. 
p S PE 2N 80...450/1 15 
pS PE 2N 100...300/0,01 — 
psS PI >35/20 100 
pS PE >25/10 400 
pS PE 20...120/30 >200 
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pS PE HC | 2N 3248 50...150/10 >250 n S PE HF 2 N 5222 20...1500/4 >450 | Fi, AM-FM-TV. 
pSPE HC | 2N 3249 100...300/10 >300 n S PE VH 2 N 3009 30...120/30 >350 : 
pS PE VH | 2N 2894 40...150/30 >400 nS PE VH | 2N 3013 30...120/30* >350 | * > 15/300. 
pS— HC | 2N 5455 30...120/30 >450 | t& < 35 ns. 
pS— HC | 2N 3640 30...120/10 >500 
pS— HC 2 N 5055 30...100/30 >550 n S PE VH 2 N 3011 30...120/10 >400 
pS PE HC 2N 5322 20...80/1...50 >600 | &, < 70 ns. n S PE HC 2N 3576 40...120/10 >400 
pS— HC | 2N 5056 | 30...100/10 >600 nS— VH | 2N 5130 >12/8 >450 | 17 dB/200 MHz. 
p S PE HC | BSX 29 60/30 700 nS PE HC | 2N 3511 30...120/150 450 
pS PE HC | 2N 3546 30...120/10 >700 nS PE HC | 2N 3648 30...120/150 >450 
pS— HC | 2N 4208, 58 30...120/10 >700 | t, < 20 ns. nS PE VH | 2N 3289, 90 10...150/2 500 
pS— HC | 2N 5057 40...100/30 >800 nS— HC | 2N 5029 30...120/10 | >500 
pS— UH 2 N 4080 >20/3 >1000| F, < 6 dB. n S PE VH 2 N 3014 30...120/30 550 
pS PE HC BSW 25 40...120/30 1200 n S PI HC BSX 26 60/30 550 Mémoires. 
pS PI HC 2 N 4261 30...150/10 2000 | & < 1,2 ns. nS— HC 2 N 4137 40...120/10 >500 | te», < 12 ns. 
n S PE HF BF 160 50 (=—20)/3 600 FI-FM. 
: nS PE VH 2 N 2865 20...200/4 >600 
nS PE BF 2 N 5220 30...600/50 >100 | 0,5 A max. nS PE VH | 2N 3563 20...200/8 >600 | 14 4B/200 MHz. 
n S PE BF 2 N 5219 35...500/2 >150 nS PE VH BF 158 50 (-20)/4 >600 | > 22 dB/40 MHz. 
nSPE C 2 N 2569, 70 >50/100 >100 | Choppers. nS PI HC BSX 28 70/30 650 
nS— C 2N 5131 30...500/10 >100 nS PE VH 2 N 5180 20...200/2 >650 | > 12 4B/200 MHz. 
nS PI HF 2 N 995 75 (-35)/20 >100 nS PE VH BF 158 50 (—20)/4 800 FI-TV. | 
nS— HF 2N 5127 >122 >150 ! F, — 3,7 dB. nS PE VH 2 N 3600 40...200/2 >850 
nS PE HF 2 N 3825 | >20/2 >200 nS PE VH 2N 2616 50 (=20)/3 900 © BFY 78. 
nS— C 2N5128,9 35...350/50 >200 | t; — 80 ns. n S PE HC 2N 743 20...60/10 >900 | t: = 14 ns. 
nS— HC 2N 5134 20...150/10 >250 | t& < 18 ns. nS PE VH 2N 5179 25...250/3 >900 | > 15 dB/200 MHz. 
n S PE HC | BSW 39, 40 30...150/10 >250 n S PE HC | 2 N 744 40..120/10* >900 | * > 20/100. 
n S PI HF BF 368 35...125/1 >250 | F, = 2 dB. nS— VH | 2N 3683 >30/8 1000 | F, < 4 dB. 
nS PE C 2 N 5224 40...400/10 >250 | 1, < 35 ns. nS PE VH 2N 3572 20...300/5 >1000 
nS— HC 2N 3210 30...120/10 >300 n S PE VH 2N 3571 20...200/5 >1200 
nSPE C 2 N 3605, 6, 7 >30/10 300 nS PE HF BFX 42 90...300/10 1400 
nS PE HC | BSX 90 ù 20...60/10 >300 
n S PE HC 2 N 2481 40...120/10 > 300 
n S PE HC BSX 91 40...120/10 >300 nS— UH 2 N 5851 : -40/10 >800 | F, < 2,5 dB. 
n S PI HC | 2N 4264 40...160/10 >300 nS PE UH | 2N 3478 25...150/2 900 
nS— HC | 2N 3211 50...150/10 >300 | 0,5 A max. nS PI UH | 2N 918 50 (>20)/3 900 
nS PI HC | 2N 4265 >100/10 > 300 nS PE UH | BFX 73 50 (-20)/3 900 |} 40 mW/500 MHz. 
nS PE HC | 2N3510 25...120/150 350 n S PE UH | BFX 89 > 20/3 >1000 : 
nS PE HC | 2N 3647 25...140/150 >350 nS PE UH | BFW 30 >25/5...50. | >1000| Ampli. Ant. 
“3 nS — UH | 2N6389 25...250/3 >1000!| 15 4B/890 MHz. 
nS— UH | 2N 5031,2 25...300/1 >1000! F, < 3 dB. 
nS— HC 2 N 3646 30...120/30 >350 | t — 18 ns. nS PE UH 2 N 3839 30...150/3 >1000! 12,5 4B/450 MHz. 
nS PE HF | 2N 3564 20...500/15 >400 | > 10 dB/30 MHz. nS— UH | 2N 2857 . 30...150/3 >1000 
n S PE HC | BSV 89.92 >25/100 >400 n S PE UH | 2'N 3662, 3 20...75/8 1200 
nS— HC | 2N5030 30...120/10 >400 nS— UH | 2N 3880 >50/3 1200 | F, = 3,5 dB. 
nS— HC | 2N4274,5 30..120/10* >400 | * > 18/100. nS— UH | 2N 3953 >40/2 1100 | F, — 3 dB. 
nS PI HF BF 160 50/3 >400 : nS — -UH | 2N 5852 >40/10 >1100! F;, = 2,5 dB. 
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nS— UH | 2N 6305 >25/2 >1200 p G Me VH | AF 202 85 (—20)/3 — | FITY. 
nSPE UH | BF 377,8 80 (—20)/2...25 |=>1300! Fi = 4 dB. p G Me VH | AF 200,1 85 (—30)/3 — | FITV. 
nS PE UH | BFY 90 150 (-25)/2 >1300 p G Me VH | 2 N 1195 40/10. 800 
nS— UH 2N 6304 ; = 26/2 > 1400 
nSPE UH | BFT17 0...125/25 600 | F, < 5 dB. 
nS PE ÜUH | 2N 3570 .. 20.:150/5 >1500 p G Me UH | AFY 42 33 (>10)/2 650 
nS PI UH BF 357 20...350/5 1600 | =6 aB/800 MHz. 
pS PI HC | 2 N 4260 30...150/10 71600! AC PRE >25/60* rc 
nS— HC | 2N 5842 25...200/25 51700! t, — 180 ps. Pete PE 20180 lle a 
nS— HC | 2N 5836 > 25/50 >2000| 1, = 320 ps. GAI € ASY 75 65/50 A re 
nS— HC | 2N 5841 25...200/25 >2200| t, — 180 ps. " Z 7 30/400. 
nS— HC | 2N 5835 >25/10 >2500| t, — 250 ps. —— 
nS PE UH | BFS 55 ° >30/25 3000 
n SPE UH | BFW 99 90/5 3000 È SU a less Er D; 'ée E 
n$— UH | BFR 15 >30/5 3300 | F, — 3 dB. pSPI C |2N 3343 Z20/0,25 | >2 | chopper. 
nS— UH | BFR14A >30/5 5000 | F;, = 3 dB/2 GHz. pS— BF BCY 28, BCZ11 25..80/1 1,5 
nie | JR Mo [odolos a 
, p > — > > 0, max. 
NERO RSR ES ss an ee pS— € |2N 51423 30/50 5100 | à, < 200 ns. 
pSPE BF | D29A4 30...90/50 340 
pSPE BF | 2N 2861 30...120/0,01 60 
pSPE BF | 2N 3703 30...150/50 >100 
TABLEAU 33 pSPE BF | 2 N5226 30...600/50 >50 |0,5 À max. 
pSPE BF | BC 250, 60 35..600/1 1 ES +“Groupé. 
: pS— C 2N 5139 >40/1 > 
Pou = 151.500 mW, Veu = 16.25 V pSPI BF | 2N 5354 40...120/50 340 |0,5 A max. 
nSPE C BSW 72 40..1 20/150 200 0,5 À max. 
E 2 40...250/1 
Gain en courant Observations : $ PI BF BC 352 40:.450/2° 250 | *Groupé. 
/ à le (mA) pSPE C 2 N 5230 >50/0,1 >8 | Choprer. 
éme Eur | sue | & 
pSPE B BC 20 ...260/0,3* *Groupé. 
p À à HE | pSPE BF | BC 192 60...180/50 >100 
| P …150/ PSPE BF | 2N 3702 60...300/50 >100 
| PGA …200/1 pSPE BF | 2N 5447 60...300/50 >100 
| P à s RU pSPE BF | D29A5 75..225/50 340 
RCA ee PSPE BF | BC 298 75...400/100 150 
| P -500/1 pSPI BF | BC 558 75...800/2 150 |F, = 2 aB. 
pSPI BF | BC 513 80...400/2* >200 | *Groupé. 
40..100/10 pSPI BF | BC 514 80..400/2 7200 me < 4 aB. 
20...60/70 pS— C 2N 3638 A >100/5 >15 ,5 A max. 
100 (>33)/3 270 pSPI BF | 2N 5355 100...300/50 340 | 0.5 A max. 
pSPE C BSW 73 100...300/150 200 |0,5 À max. 
pSPE BF | 2 N 6076 100...500/10 200 
35/400 400 pSPt BF | BC 559 >110/2 150 .| F, — 1 dB. 
45/200 400 pSPE BF | BC 252, 62 125...900/2* 200 | *Groupé. 


En 
_ 
Oo 


ps BC 253, 63 125...900/2* 200 | * Groupé.- Faible nSPl BF | 2N 3398 55...1250/2 140 
. ruit. nSPl BF | BCY51 > 60/0,1 — 
er one een "SN BE | Nour “ons | 5 
P - 2 N 8356 SE0 E00/E0 7340 Fe. 5 dB. nS— BF | 2N5133 60...1000/1 >40 
P DO dis EE 100 A D nSPE BF | 2N 3414 75...225/2 120 .| 05 A max. 
ps 328, / L 0,8 A max. nSPE C 2N 5183 75..400/10* 200 | * > 40/300. 
- _ ns Pi BF BC 378 75...500/1 200 
nSPE BF c1 75..900/0,25* | 50. | *Groupé. 
RS NS BE Bee | San | jo 
pÈ SN ee 0 nl nS Pl BF | 2N 2923 90...180/2 200 
DS 2 N 2411, 2 40.120/10 As nSPI BF | 2N3393 90...400/2 140 
ps BSW 21, 44 75..225/2 2150 | t, = 200 ns De PRBE ES 90...180/2 120 
s BSW 22, 45 180..540/2 5150 | t; = 200 ns. NA PP CAl 100...200/10 178 
pe 2H A2 120 De Le ‘ nSPE C 2 N 5419 >100/500 250 | 0.5 A max. 
be SH 00 HR one nSPE C BSW 83 100...300/150 250 | 0,5 A max, 
ES 2N 5910 070 ET D Es nSPl BF | 2N 5172 100...500/10 120 
pe 2 Ness HR ol ie n.S PE BF | BC172A 125.:260/2 >150 
PS 2ZN869A | 4012030 | 860 | RÉ Eee Fee Es 
Le 2 N 3209 30.120/30° | 550 | + > 15/10 no Pl BE. | 2N 2288 >150/0,5 SU 
P 8 2 N 3308 26.:260/2 700 Ù nS PI BF | 2N 2924 150...300/2 200 
De SES “ Er 0 te nSPE BF | 2N 5998 150...300/10 >140 | F, < 1,5 dB. 
p / Fi = 3,5 dB. nSPl BF | 2N 3392 150...500/2 140 
n S PI BF 2 N 3395 150...900/2 140 
nSPE BF N 3415 180...450/2 120 |0,5 A max. 
n È re 8 e: gi ne Pur < 8 Q. nSPl BF | BC170C 200...600/1 100 
Ne 2N 5136, 7 20.400/160 Es 10 nS PE BF | BCY57 200...800/2* 350 | *— 100/0,01. 
. Sois 40: 200/10 0 nSPl BF | RC 113,4* | 200..1000/1 60 | *F, — 1,5 dB. 
a £ 2 N 6225 30:600/50 50 er. nSPl BF | 2N 2925 235...470/2 200 
ns 2 N 3706, 5451 30..600/50 5100 [6e À mes NS FE ER EC 1228 240...500/2 +150 
8 2N 2921 238..70/2 200 d Hnèx: nS PE BF 8cC173B 240...500/2 >150 | F, — 4 dB. 
De CCR ; ro. Fes nS PI BF | 2N 3900, A 250...500/2 120 | F, — 1,9 dB. 
ë SN 006 so ol : nSPE BF | 2N 6008 250...500/10 >140 | F, < 1,5.dB, 
ne MS Has me de are Groupé. nSPE C 2 N 5420 250...500/500 250 |0,5 A max. 
ns BSW 82 40120780 | 250 | 05-a nSPl BF | 2N3391, A 250...800/2* 160 | *> 170/0,1. 
ns 2 N 5418 40:.120/500 250 | 05 À max, nSPl BF | 2N 5089 | 400..1200/0,1 >50 |F, < 2 dB. 
nS 2 N 4968 40..200/0,01 | >40 | F, < 6 dB, ne EL BE LIEN SS90 400..1260/2 160 
ve RCE db Ca 00 Er 00 l'en nSPE BF | BC172C 450...900/2 >150 
ne RC ‘0 Caoo Nr nSPE BF | BC173C 450...900/2 >150 | F, < 4 48. 
ns BC 108 B No 01* 300 | *350/20. nie = 
ns BC 349 0...450/2° 250 | *Groupé. nSPE HC | 2N 2713 30...90/2* — | «70/10. 
ns 2N 5135 80..600/10 >40 ; nSPE HC | 2N 2714 75...225/2* — *120/100. 
ns 2 N 5223 50...800/2 >150 n S PE HC | 2N 3408 40...120/10 >50 
ns BC 270 50...900/2* 150 | *Groupé. nSPE HF | BF 321 60...380/1 125 | F-AM. 
ns 2 N 2922 55...110/2 200 n S PE HC | 2 N 3409 100...300/10 >50 
ns 2 N 3394 55...300/2 140. nS PE HF | 2 N 3858 60...120/2 135 
ns 2 N 3397 55...800/2 140 nSPE HF | 2N 3859 100...200/2 135 | Conv. AM. 
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n S PE HF 2 N 3860 150...300/2 135 FI-AM. nS Pi VH BF173 88 (=38)/10 550 FI-TV. 
nS PE HC BSW 42 75...220/2 >150 nS PE VH 2 N 3291 >10/2 600 
nS PE HC BSW 43 180...540/2 >150 n S PE VH 2 N 3293 >10/2 600 18 dB/200 MHz. 
nS— HF 2 N 4255 >30/2 200 nS PE VH 2 N 3292, 4 >10/2 600 
nS— HF 2 N 4254 : >50/2 ‘| 200 n S PE HC BSX 39 40 (>15)/300 600 
n S PE HC BSX 89 20...60/10 >200 n S PE VH 2 N 3287,8 15..100/2 600 
nS PE HC 2 N 706 À,B 20...60/10 >200 nS— VH 2 N 4253 >80/2 600 
n S PE HC 2N 735 40...120/10 >200 nS— VH 2N 4252 >650/2 600 
nS PI HC 2N 4124 120...360/2 250 n S PE VH BFS 62 85 (—38)/7 > 600 
nS PE HC 2N 3115 40...120/150 >250 nS PI VH 2 N 4996, 7 >50/2 >600 | HF. - Conv. FM. 
nS PE HF 2N 3116 100...300/150 >250 n S PE VH 2 N 2708 : 80...200/2 > 700 
nS— HF BF 595 35...125/1 260 n S PE VH BF 159 50 (>20)/4 800 FI-TV. 
nS— HF BF 594 60...222/1 260 Oscillateur. 
n S PE HF BSX 51 75...225/2 300 = SFT 714. 
nSPE HF | BSX 52 180...540/2 300 | = SFT 715. nSPI UH | BFX 21 >20/3 >400 | 
n S Me HC | 2N 835 40 (>20)/10 > 300 n S PI UH BF 384,5 34...750/1 800 *Groupé. 
nSPE HC | BSX 87, 88 30...120/10 >370 | = 2 N 914. n S PE UH | 2 N 3544 >25/10 900 | 16 mW 1 GHz. 
nS PI HF BFX 18 > 20/3 +400 | n S PE UH BFY 88 >30/5 900 14 dB/800 MHz. 
nS PI HF | BF 369 70...220/1 >400 | F, = 2 dB. nS PE UH | BFX 59 120/20 900 |F, < 3 dB. . 
nS PE HC 2 N 3227 100...300/10 > 500 nS PI UH BFW 98 35/50 1000 | 1 W/1 GHz. 
n ë PE HF BE 60 "ne 550 : 
nS PI HF | BF 159 50/4 >600 | 22 dB/40 MHz. _— …: 
nSPl HF | BF 311 80 (>40)15 750 | FI-TVC. te DA lé RTE à = 
nS PI DD 2 N 2903, A >60/0,01 * >60 “> 125 1 
nS PI VH BF 455 65 (-35)/1 100 ‘ nS— DD | 2N4955,6 60...600/0,01 >60 | F, < 4,5 dB. 
nS PI VH BF 454 90 (-65)/1 100 F, = 3 dB. = 
n S PE VH BF 195, 365, 
ed DE 35...1 . 200 
n 2N .35...70/ 250 
nSPE VH | BF 194, 364, TABLEAU 34 
ed : 494 É É EU NE 260 F, — 1,2 dB. 
n N 385 .…120/2 300 . = 
nS— VH | 2N 5126 10/2 300 | 26 as/ioo Mur. Pom = 151.500 mW, Vcy = 26.40 V 
nS EL de 2 N 708 30...120/10* >300 | * > 15/0,5. 
nS PE V 2 N 2847 40...140/150 850 È 
nSPE VH | 2N 3856 100200/2 350 Fa Type PET mA) L (MHz) | Observations 
nSPE VH | 2N 3014 30...120/30 >350 °8 : 
| nS PE VH 2N914 30...120/10 370 É 
| nS PI VH 2 N 706 >20/10 400 ts < 60 ns. p G AI BF 2 N 524 | 19...42/20* 2 * > 13/100. 
JnS PI VH 2N 916 50...200/10 400 p G AI BF 2 N 1098 25...90/20 3 
| nS PI VH BFX 19 > 20/3 >400 pGAI C ASY 76 25...130/300* >0,7 | * > 20/600. 
nS PI VH BFX 20 > 20/3 >400 p G AI BF 2 N 1924 34...65/20 1,5 
nS PE VH BFR 28 >30/5 >6500 | F, < 5 dB. p G AI BF 2N 525 34...65/20* 2,5 *“ > 47/100. 
[|nS PE VH BF 379 80/1 520 F, =, 4 dB. p G AI BF 2 N 1097 84...90/20 3 
nS PI VH 2 N 4072,3 >10/25 550 0,5 W/175 MHz, p G AI BF 2N 1008 A 40..150/10 — 
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pGAI C 2 N 2000 50...300/500 >2 pSPE C BSW 74 40..120/150 200 |0,5 A max. 
p GAI BF | 2N 1925 53...90/20 1,5 pS— BF | 2N 4142 40...120/150 > 200 
pGAI BF | 2N 526 53..90/20* 3 * > 47/100. pS— BF | 2N4971 40...120/150 >200 | 0,5 A max. 
pGAI C 2 N 1189 >60/10 4 pSPI BF | 2N 5372 40..120/150 | 150 
pGAI C ASY 80 60...165/50 >0,7 pSPI BF | 2N 5379 40...200/0,01 >300 | F, < 3 dB. 
pGAI BF | AC 132 115/50 1,2 pS AI BF | 2N 1997 40...200/100 >3 
pG AI BF | AC 125 130 (>62)/2 1,7 pSPE BF | BC 283 40...270/50 LL 
pGAI BF | 2N1926 72..121/20 3 pS PI BF | BC 351 40...450/2* 250 | *Groupé. 
p GAI BF | 2N 527 72...121/20* 3,3 |*> 65/100. pSPE BF | 2N 4415 40...500/0,01 — 
pGAI C 2 N 1190 >100/10 4 pSPE BF | 2N 4060 45...165/1 = 
pGAI C 2 N 3427 . 100...350/100 7 0,5 A max. pPSPE BF | 2N 4059 45...660/1 — 
pGAI BF | AC 126 220 (-100)/2 1,7 pS— BF | 2N 4248 >50/0,1 — 
pGAI C 2 N 3428 150...400/100 7 0,5 A max. pSPE C 2 N 5231 >50/0,1 >8 
pSPE BF | BCY 70,1* >50/10 >250 
pS PI BF | BC 153 >50/0,1..10| 70 |F, — 1 dB. 
p G Me HC | 2 N 2097, 2100 50/400 400 pS PI BF | 2N 5382 50...150/10 >250 | F, < 5 dB. 
p G Me HF | AFY 39 85 (>20)/3 500 | Amplif, ant. pSPE BF | BC 221 115 (>50)/10* 150 |+* > 20/200. 
p G Me VH | AF 2025 85 (-20)/3 — | FETV. pSPE BF | BC 203 50...260/0,3* 80 | *Groupé. 
pSPE BF | 2N 5227 50...700/2* >100 | + > 30/0,01. 
pS— C 2N 5138 50...800/100 >40 
p G Me UH | AFY 34 >10/2 _ pSPE BF | 2N 5811 60...200/2* >100 | * > 45/500. 
D SE fe pSPE C 2 N 3911, 14 60...240/1 >8 | 
pSPI BF | 2N5275 60...600/150 >150 
nGAI BF | AC 127 100/20...200 2,5 pS AI BF | 2N 1998 >70/100 >3 
pS— C 2 N 4916 70..200/10 -[ >400 | t; < 150 ns. 
| pS— BF | 2N 4121 70...200/10 450 |F, < 4 dB. 
pSPE BF | 2N 1037 9...42/1. >0,15 pSPE BF |} BC 158, 178, : 
pSPE C 2 N 1640, 1 11/1 0,4 | Bilatéral. 205, 258, 268, 
pSPE C 2 N 2474 15/1 0,5 | Bilatéral. 321, 418 75...260/2* “Groupé. 
pS D BF | BCY 90 10...35/1 25 | Verm = 20 v. pSPE BF | BC 297 . 75...260/100 150 | 1 A max. 
pSPE C 2 N 1642 23/1 1,2 | Bilatéral. pS— BF | 2N 4965 80...400/0,01 >60 | Fo < 6 dB. 
pS AI BF | 2N 1230, 1441 14...32/1 3 pSPE BF | BC 213 80...400/2* >200 | + > 40/0,01. 
pS AI C 2 N 3979 ° >20/1 >1 PSPE BF | BC 225 >90/0,1..50| 70 | F, — 1 dB. 
pS PE C 2 N 4008, 11 > 20/1 >15 | pur < 6 €, pSPE C 2 N 3912,15 > 90/1 >10 } t, < 300 ns. 
pS PI C 2 N 3344 >25/1 >2 | Choprer. pSPE BF | 2N 4061 90...330/1 — 
pS D BF | BCY 91 25...60/1 25 | Veem — 20 V. pSPI BF | 2N 5383 100...300/10 >250 | F, < 4 dB. 
pSPE BF | 2N 3527 25...75/0,1 uA | 10 pS PE BF | 2N 6001 100...300/10* >150 | * = 40/0,1.. 
pS AI BF | 2N 1231 28..65/1 4 pSPI BF | 2N 5366 100...300/50 340 |0,5 A max. 
p S AI BF | 2 N 1442 30...65/1 >0,5 pS PI BF | 2N5373 100...300/150 >150 
pS— BF | 2N 4964 30..120/0,01 >60 | F, < 6 dB. pSPE C BSW 75 100...300/150 200 |0,5 A max. 
pS PE BF | BC126 30...120/150 > 200 : pS— BF | 2N 4143 100...300/150 >200 
pS PE V 2 N 2946 30...150/1 5 pS— BF | 2N 4972 100...300/150* | >200 | * > 70/10. 
pSPE BF | 2N 5448 30...150/50 >100 pSPE BF | 2N 4058 100...400/0,1 — |" < 5 48. 
pS PE BF | 2N 1036 34...88/1 >0,3 pS PI BF | 2N 5378 100...500/0,01 >200 | F, < 2 dB. 
pS Ai BF | 2N 1469 36...88/1 4 | pSPE BF | 2N 4413 100..500/0,01 — | F < 2 dB. 
pS D BF | BCY92 40..100/1 40. | Vsem = 20 V. pS PI BF | BC 479 110..450/2 150 | F, < 2,5 dB. 
pS PI BF | 2N 5365 40...120/50 , 340 | 0,5 A max. pSPI BF | BC 478 110...450/2 150 ‘| F, < 6 dB. 
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PS PE BF. | BCX78 120...630/2 200 |F, = 2 dB. PSPE VH | 2N 3307 40...250/2 700 
pSPE BF | BC 415,6 120...800/20 200 | 5 Grouné. pS PI VH | 2N 4967, 8,9 40 (>20)/2 1500 
PS PE BF | BC 159,179, 125..500/2* *Grouré. 

06, 9, F, < 4 dB, 

222. 219 dis 130 | ” : pS— UH | BF 680 >20/3 650 |F, — 5 dB. 
pSPE BF | BCY78 125...500/2* 200 | *Groupé. pS— UH | BF 679 >20/3 800 | F; — 3,5 dB. 
pSPE BF | BC 214 140...400/20 >200 >. 100/0,01. pS PE UH | BFR 38 50 (-25)/3 850 | 11 dB/800 MHz. 
pS— C 2 N 4917 150...300/10 >400 | t; < 150 ns. À pS— UH | 2N 5829 20...200/2 1600 | >17 4B/450 MHz. 
pS— BF |2 « 4122 1E0 300 il 0 450 | F, < 4 dB. 

PSPE BF | 2N 5813 150...500/2* >135 | * > 60500. ns 

pSPI BF | 2N 5374 200..600/150 | =150 PS$— DD |2N49401,2 402000 LES08 

pPSPI BF | BC 154 230 (>160)/1 >40 | F,.— 08 dB. 

pS PE BF | 2 N 4062 180...660/1 — nS PI BF | 2N 2427 20...60/0,01 50 

pS— BF | 2N 4250 >250/0,1 — F, < 2 dB. n S Me C 2N 730 20...60/150 >40 

PSPE BF | 2N 6003 250...500/10 >165 | F, < 2 dB. nSPi C 2 N 4954, 5371 20...600/150 >250 

pS PI BF | 2N 5367 250...500/50 340 |0,5 A max. nSPi C 2 N 5845 25...150/500 >200 |t, < 40 ns. 
—————— nSPE C 2 N 2432 >30/0,1 >20 | Chopper. 

PSPI HF | 2N1254,6 25...50/10 >40 nSPE C BSS 23 50 (>30)/500 450 |1 A max. 

PSPI HF | 2N1255,7 40...80/10 >40 nSPE BF | BC 125 60 (>30)/150 >40 

PSP) HF | 2N 1258 75...150/10 >40 nSPi C 2 N 3973, 5 35...100/10 >200 

PS PE HF | 2N 721 20...45/150 >50 nSPE C BSW 84 40...100/150 250 |0,5 A max. 

pS— HC | 2N722,A 30...90/150 >60 nSPE C BSX 93 40...120/10* >400 | + > 20/100. 

PS PI HF | BF 341,2,3 30...150/1* >80 | *Grouné. nSPE C 2 N 3567 40...120/150 >40 

pSPE HC | 2N 3837 30...90/150 >120 nS— C 2 N 4944 40...120/150 >60 

PSPE HC | 2N 3838 75...225/150 >120 nS— BF | 2N 4969 40...120/150 >200 | 0,5 A max. 

pS PE HC | BSW 20 >40/10 >130 | t; < 800 ns. nSPE C 2 N 5581 40...120/150 >250 | 05 A max. 

PS PI HC | 2 N 4402 50...150/150 >150 nSPi BF | BC 116 40...120/150* 300 | + > 35/10. 

pSPI HC | 2N 4403 100...300/150 >150 nS— BF | 2N 4140 40...150/150 >250 

pS PE HC | BSX 36 100 (>40)/10 200 nS— BF | 2N 4966 40...200/0,01 >40 |F, < 6 dB. 

pSPI HC | 2N 4125 50...150/2 200 nSPl BF | 2N 5377 40...200/0,01 >300 | F, < 3 dB. 

PSPE HF | BFW 31 150 (-70)/100* 200 | * > 30/10. nSPl BF | BC 348 40...450/2* 250 | *Groupé. 

pS— HF | 2N 4228 >175/150 200 nSPE BF | 2N 4386 40...500/0,01 120 | F < 3 dB. 

PS PE HC | 2N 3905 50..150/10 >200 nSPl BF | 2N 3709 45...165/1 = 

pPSPE VH | 2N 3136 100...300/150 >200 nSPI BF | 2N 3708 45...800/1 — 

PSPE VH | 2N 3135 40...120/150 >200 | 0,6 A max. nS— C 2 N 4138 >50/1 >20 

PSPE HF | BFX 35 200 (—80)/10 >200 nSPi BF | 2N 5380 50...150/10 >250 | F, < 6 dB. 

PSPE HF | BF 441 30...125/1 250 | F, = 2 48. nSPE BF | 2 N 3705 50...1 50/50 >100 

pS PE HF | BF 449 60...220/1 250 | F, — 2 dB. nSPE BF | 2N 5450 50...150/50 >100 | 0,8 A max. 

PS PE HC | 2N 3250 50...150/10 >250 nSPE BF | BC 282 50...300/50 — [06 A max. 

pSPE HC | 2N 3251 100...300/10 >300 nSD BF | DT1621 50...250/250 — [1 A max. 

pSPE HC | 2N 3829 30...120/30* >350 | * > 25/10...100. nSPl C 2 N 3974, 6 55...220/10 >200 

pS— HC | 2N 4034 >50/1 >400 nSPE BF | 2N 5810 60...200/2* >100 | + > 45/500. 

pPSPE VF | BFX 48 160 (-90)/10* >400 | * > 46/0,01. nSPl C 2 N 4951, 5368 60...200/150 >250 

pS— HC | 2N 4035 >150/1 >450 nSPE BF | BC 123 75..900/0,25* 50 | *Groupé. 

nS Pi BF | 2N 3710 90...330/1 . 
PS PI VH | BF 324 20...160/4 450 | F, = 3 dB. nS— C 2 N 4946 >100/150 >60 
pS PE VH | BF 414 80 (>30)/1 560 | F, = 2 dB. nSPE BF | 2N 6000 100...300/10 >150 | F, < 3 dB. 
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nSPE C BSW 88, 9 A 100...300/10 >200 nSPl HC | 2N 4401 100...300/150 >150 

nSPl BF | 2N 5381 100...300/10 .>250 | F, < 5 4B. nSPE HF | 2N 731 . 40..120/150 160 

nSPE BF | 2N 3704 © 100..300/50 >100 n S PE HC | BSS 40,1 >25/500 200 | Tores. 
nSPE BF | 2N 5449 100...300/50 >100 | 0,8 A max. nSPE HF | BFW 32 150 (>70)/100* 200 |* > 30/10. 
nSPE C 2 N 3569 100...300/150 >60 | 0,5 À max. nSPE C BSX 38 >65/10* >200 | * > 50/50. 
nS— BF | 2N 4970 100...300/150* | 200 | * > 70/10. nSPE VH | BF 226 34..165/1 250 | Conv. 
nSPE C BSW 85 . 100...300/150 250 |0,5 A max. nS— HF | BF 395 35...150/1 250 

nS— BF | 2N 4141 100...300/150 >250 nSPE HF | BF 233 40...350/1 * 250 | *Grouné. 
nSPE C 2 N 5582 100...300/150 >250 | 0,5 A max. nSPl HC | 2N 4123 50...150/2 250. 

nSPl C 2 N 4952, 5369 | 100..300/150 >250 nS— HF | BF 394 60..220/1 250 

nSPl BF | BC 115 100...400/10 40 nSPl HF | BF 234 90...330/1 250 |F, = 3 dB. 
nSPE BF | 2N 4384 100...500/0,01 120 | F, < 2 dB. nSPE HC | 2N 2790 20...60/150 >250 

nSPl BF | 2N 3707 100...500/0,1 = nSPE HC | 2N3737 . 20..80/1000 | >250 

nS— BF | 2N 4967 100...600/0,01 >40 | F, < 6 dB. nS PE HC | BSV 59 30...120/150 >250 |t;, = 25 ns. 
nSPl BF | BC 280 100...600/1 * — | *Groupé. nS PE HC | 2N 3736 30..120/1000 | >250 | 1,5 A max, 
nSPl BF | BC 383 100...850/2 150 |F, < 2 d8. nS— HC | 2N 4436 >40/150 >250 

nSPl BF | BC 108, 148, e nS— HF | BFR11 60...120/150 >250 

168, 183, 208, 125..900/2* 250 | *Grouné. nSPE HF | BFX 94 40...120/150 250 

318, 408, 483 >40/0,01 nS— HC | 2N 3641 40...120/150 >250 | 05 A max. 

548 nSPE HC | 2N 2791 40...120/150 >250 
nSPE BF | 2N 5812 150...500/2 À >135 | m > 60/500. nSPE HC | 2N 2221 40..120/150* | >250 | * > 200,1, 
nSPl BF | 2N 5376 150...500/0,01 >300 | F, < 2 dB. nSPE HC | 2N 3903, 46 50...150/10 >250 
nSPE C 2 N 3566 150...600/10 >40 nS— HC | 2N 4437 >100/150 >250 
nSPl BF | 2N 4424 180...540/50 _— nS PE HC | 2 N 3906 100...300/10 >250 
nSPl BF | 2N3711 180...800/1 =.# nSPE HC | 2N 2792 100...300/150 >250 | 
nSPE BF | BC 413 180...800/2 250 | © Groupé nS PE HC | 2N 2222 100...300/150* | 250 | « = 35/0.1. 
nSPl C 2 N 4953, 5370 | 200...600/150 >250 nSPE HF | BFX 95 100...300/150 >250 
nS Pi BF | BC 109, 149, nS— HC | 2N 3643 100...300/1 50 >250 | 0,5 A max. 

169, 184, 209,| 240..900/2* 300 | *Groupé. nS— HC | 2N6375 30...90/500 >300 | 1 A max. 

319, 409, 484, >100/0,01 nS Pi HF | BF 196,8 _ 80/4 375 | FI-TV. 

549 nS PE HC | BSS 26 75 (>40)/100* 400 | 1 A max. 
nSPi BF | BC 384 250...400/2 150 |F, < 2 dB. nSPl HF | BF 163 70/4 >400 | 22 dB/40 MHz. 
nSPE BF. | 2N 6002 250...500/10 >165 | F, < 2 dB. nS PE HF | BF 176 65 (—20)/10 450 |25 dBj45 MHz. 
nSPE C BSW 89 B |  250..750/10 >200 nSPl HF | BF 175 70/2,5 500 |26 dB/40 MHz. 
nSPl BF | 2N 5088 300...900/0,1 175 | F, < 3 dB. nSPl HF | BF 197,9 87/7 | 550 | FI-Tv. 
nSPI BF | 2N 5089 400...1200/0,1 175 | F < 2 dB. nS— HF | BF 367 >27/4 600 | FI-TV. 
nS— BF | 2N 5963 > 900/0,01 * — | F, < 8 4B/10 Hz. nSPE HF | BLX 88 50...100/50 >600 

nSPl HF | BF 226 75 (>30)/4 650 | Tv. 
nS— HF BF 371 >40/7 700 FI-TV FM. 
nS PE HF | BF 237 >30/1 ns nSPl HF | BF 261 100/1 700 |28 dB/3S Mur. 
nSPE HF | BF 238 >70/1 — nSPE HF | BF 224 85 (>30)/7 800 | Tv. 
nS PI HF | 2N 696, 717 20...60/150 60 nS PE HF | BF 271 75 (>55)/10 1000 | FI-Tv. 
nSPl HF | 2N 697, 718 40...120/150 80 
nSPE HF | 2N3843A 20...40/2 135 
nSPE HF | 2N3844A 35...70/2 135 nSPE VH | 2N3854A 35...70/2 250 
nS PE HF | 2N3845A 60...120/2 135 nSPE VH | 2N 2221 40...120/150* 250 | + > 20/0,1. 
nS PI HC | 2N 4400 50...150/150 >150 nSPl VH | BF 235 40..165/1 250 
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250 |" > 35/01 TABLEAU 35 
100...300/150* Fe 
RS PI VE | BEW6S 220 00e | 260 le à 0 Pom = 151.500 mW, Veu = 41.60 V 

ee Nue | Moine (20): mr ou = 151. 

:n 100...3 

S PE VH 2 N 3302 300 | i courant f, i 

É 5 S PE VH | 2N 3855 À gt >300 Techno- Type e “ A) (MHz) Observations 
EDS PES LES 150/100 | 300 logie 
jng— HC|2Naus 100300/10 | 300 + 
1 ne PE HC à nt "7" 68/150 0 pGAI BF | 2N 2042 er cd EG logos 
fn 40..120/150 GAI © ASY 76 ti : 1.8 
[nSPe HC|2N221A 30..120/150 | 350 g 2 N 1186, 7 30...70/ à 
: H | 2N 2845 m. 50 pGAI C - 40..100/5 1 
ë FE vh 2N nn A ne se t < 25 ns, p G 5 BE : = 20 : 40..180/10 T 

nSPE HC | 2N8 25..200/4 > 350 p 01 > 
3 RE 1 C 2N 20 0 4 
JnS— VH | 2N 4134 150/10 | >350 pes 2 N 1175, A 70...140/2 
2 N 2501 50... PGAI BF \ …225/1 2,5 
ne VH | 2H 302 30..200/12 peu pGAI C |2N1188 100 | 

Re BE 240,1 65 211 or) 2 14..32/1 2 

Ne 8 . 200 123 " Se 

ns RÉ HC | 2N2222A 100...300/150 00 ES AE pSAI êF SNS 6 55/1 >2 Chopper. 

L S Pi VH | BF166 50 (>20)/2,5 >400 | 15 dB/200 MHz. ps A. BF | 2N 1474 À 18...44/1 = 

nSPl VH | BF 162 an © 425 PSAI BE | 2N 1253 28..65/1 3 

nS— VH | 2N 4135 25. 28/4 450 | F, = 2 dB. P S PE BF | 2N 3060 Er 

nS PE VH | BF 314 58/4 450 p S AI BF | 2 N 1475 ee 01 >30 

nS PI VH BF 310 20.60/10° 550 | * = 10/100. P S PE BF 2 N 2604 40 nt a 

nSPE HC | 2N 2368 0..110/50 > 600 BSPE C | 2N 3910, 13 ne 250 | *Groupé. 

nS PE VH BFR 48 50... 30/500 >600 | 1 A max. P S PI BF BC 350 He 01 sa 

nS PE HC | BSW 26 EU 650 | tv. DSPE BF | 2N4416A Un ar 

nS— VH | BF 366 20/10 650 | w < 9 ns. PSAI BE | 2N1375 45...165/ 

2369, À 40...120/1 se ps >50/1 md 
nSPE HC | 2N 2 0 (=40)/2 700 | FI-TV. S AI BF | 2N 3840 00/1 — [FR =id 
nS PI VH BF 287, 8 60 (> 10 >750 | F, < 4,5 dB. P E BE BC 281 À 50...200/ d 5150 | F < 45 dB. 
n $ PE VH | BFW 70 73 30)/ RS PS APRES 50...250/0,0 ne 

AR A M Et | 600 | 10 4B/800 MHz. pe PI BF BC 427 50.. 0 >100 | 0,5 A max. 
nS Pi UH | BF Vs 79 1 De >750 | 11,5 4B/450 MHz. A S— BF | 2N ss So os >100 | * > 20/500. 
n S PE UH | 2 425 Fe 1000 SPE BF | 2N :.180/1 8 
nSPI UH | 2N 2808 ÉD 10 1400 | CATV. DS PE BF | 2N 3061 se 20012 >200 | * > 40/0.01. 
nS PE UH | BFR 37 .. bSPE BF ps à 63..400/100 >100 5 ss e 
L ue Or SEA = EBM = . 
>1000/10 | >200 RSA BF | 2N 137 67..165/50 ne 
nS— DA | 2N 6526 de aa pS AI BF 75...200/2 200 
nS— DA | 2N 5307 2000..20000/2, — [+ > 6001. PSPE BF | 2N6223 “ 
nS PI DA | 2N 887 7202510000. a SR SL *Groupé 
nS DA | 2N 882e >5000/10 >200 320,417 pe done 
Hors Fe SEE 75.45 
Re RE 
..300/0, 
nSPI DD | 2N 2480, A Dome 0e . DS PI BF | 2 N 3962 100...300/ 
nSP! DD | 2N 2453 >80/0,01 “ 
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pS— BF 2 N 4249 100...300/0,1 — F, < 3 dB... pS PE VH 2 N 3504, 5 115...300/50 250 

pS PE BF BC 281 B 100...300/1 —_ F, — 0,8 dB. pS PE DD BFX 11 130 (=50)/0,01 >130 

pS PE BF 2 N 6005 100...300/10 >150 | F, < 3 dB. 

pS PE BF 2 N 6011 100...300/10* >200 | *.> 45/0,1. 

pS— BF 2N4355 100...400/10* >100 | * > 75/500. nSPI BF 2 N 3078 25/1 uA 515 

pSPE BF | 2N4413A 100...500/0,01 — | < 2 dB. nS PI BF | BC107A 90 (240)/0,01 300 | 

pS— C 2 N 3644,5 115...300/50 >200 | t; < 100 ns. n S PI BF | 2N929 120 (>40)/0,01* 30 * > 60/05. 

pS PE BF | BC 416 120...800/2 200 | *Grouré. nSPl BF | BC107B 150 (:40/0,01* | 300 | *350/20. 

pSPE BF | BCX 79 120...630/2 200 |F, — 2 a8. nSPi BF | 2 N 2523 40...120/0,01 >45 

pSPL BF | BC 560, A,B,C|] 125..900/2 150 | F, = 1 dB. nSPE C | 2N 3568, 4945 40...120/150 >60 | 05 À max. 

p S PE BF BC 251, 61 125...900/2* 200 *Groupé. n S PI BF BC 347 40...450/2* 250 *Groupé. 

pSPE BF | 2N 5819 150...300/2° >135 | * > 25/50. nSPl BF | BCW 34 50..240/0,01 |>150 | F, < 4,5 dB. 

pS PE BF 2N 6225 150...300/2 200 * >> 40/0,01. nS— BF 2N 5309 60...120/0,01 135 F, = 19 dB. 

pS PI BF 2 N 5086 150...500/0,1 >40 |F, < 3 dB. n S PI BF BC 425 50...250/100 180 

pSPE BF | BC 327, 337 350/100 100 | 08 A max. nSPE BF | 2N 5814 60...120/2° >100 | * > 20/500. 

PSPE BF | BCY 79 125...500/2 200 | *Groupé. nSPE BF | 2N 6222 75...200/2* 200 | + 20/0,01...100. 

PSPE BF | BC 281 C 150...600/1 — | F= 0,7 dB. nSPl BF | 2N 3416 75...225/2 120 | 0,5 À max. 

p S PI BF 2 N 3964, 5 250...500/0,01 >50 F, < 2 dB. n S PI BF BC 377 75...500/1 200 1 À max. 

pSPE BF | 2N 6007 250...500/10 7165 | F, < 2 dB. nS PI BF | 2N 2586 >80/1uA | >45 |. 

p S PI BF 2 N 5087 250...800/0,1 >40 F, = 1 dB. nS— BF 2 N 5961 =>100/0,01 2 F, = 2,5 dB. 

p S PE BF 2 N 6013 300...500/10* >200 * > 50/800. n S PI BF BC 331, 2 =100/2* LS *Groupé. 
nSPE BF | 2N 5816 100..200/2A | >120 | À > 25/500. 
nSPE BF | 2N 2605 100...300/0,01 | >30 

pS PI HF 2N 1259 25...100/10 >40 nS PI BF 2 N 2524 100...300/0,01 >45 

pS PI HF BFX 37 70...300/0,01 >40 | F, < 3 dB. nS PI BF 2 N 5209 100...300/0,1 80 F, < 3 dB. 

pS PI HF | 2 N 2601 18...90/1 60 nS PI BF | 2 N 5233, 5310 100...300/10 — 

pS PI HF | 2N 2590 40...80/5 75 n SPE BF | 2 N 6004 100...300/10 >150 | F, < 3 dB. 

pS— HF BD 542 >30/1 90 nS PE BF 2 N 6010 100...300/10* >200 | * > 45/0,1...800. 

pS PI HF 2 N 2596 40..100/5 90 nS Pi BF 2 N 2645 100...300/150 86 

pS— HF BF 541 >45/1 90 F, = 2,5 dB. nS PI BF 2 N 930 300 (-95)/0,01 * 30 * > 150/0,5. 

pS— HF BF 540 >60/1 90 F, = 2,5 dB. nS PI BF 2 N 3077 > 80/1 A >15 

pS PE HF BFX 30 >10/150 >100 nS PI BF 2N2511 >80/1 uA* 45 * > 120/0,01. 

pS— HC | 2N 4026 >30/0,1 >100 nS PE BF BCY 56 100...450/2* 250 |* > 40/0,01. 

p S PE HF BFX 29 >40/150 >100 n S PE BF PCB 182 100...480/0,01 >60 | F, < 10 dB. 

pS PE HF | 2N 3798 150...450/10 >100 nS PI BF | BC 382 100...480/2 150 |F, < 2 dB. 

pSPE HF | 2N 3799 300...900/10 >100 nS PE BF | BCW 73, 77 100...630/1000 | >100 | D Groupé. 

pS PL HF 2 N 2603 76...333/1 .120 | nS PI BF BC 107, 147, 

pS PE HC | 2N 3765 20...80/1000 | >150 167,182, 207,| 125..500/2* 250 | *Groupé. 

pS— HC |; 2N 4028 >75/0,1 >150 à 317, 407, 482, >40/0,01 

pS PE HC | BSW 21 ÀA,44A 75...225/2 >150 | t; — 200 ns. 547 

pS PE HC BSW 22 A,45 A| 180..540/2 >150 |t; = 200 ns. n S PE BF BC 171 A 125...260/2 >150 

pS PE HC | 2N 3485, A 40...120/150 >200 n S PE BF BC 272 125...300/10 175 

pSPE HC | 2N 3486, A 100...300/150 >200 n S PE BF BC 237 125...500/2 250 

pS PE HC | 2N 3250, A 50...150/10 >250 nSPE BF | 2N 5818 150...300/24 >135 | À > 25/500. 

pS PE HC | 2N 3251 A 100...300/10 >300 nS PE BF | 2N 6224 150...300/2* 200 | * 40/0,01...100. 

p S PE VH 2.N 3073, 3121 30...130/50* 200 | * > 15/300. nS PE BF 2N 3417 180..450/2 120 | 0,5 À max. 


233333233373 
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332333333333333333237333323337373-77737 


s BC 414 180...800/2* 250 | “Groupé. n S PI HF | 2 N 4995 100...400/10 >200 | FE - AM-FM. 
S 2 N 5210 200...600/0,1 80 |F, < 2 dB. nSPl HF | 2N 2464 70...130/5 210 
$ BC 329, 30 0 0e ee *Groupé. nSPI HF | 2N2461,5 120...180/5 230 

(A > 
s BC 550 240..900/2 300 |F, — 1.2 dB. fe F Le : ce — à Do 2260 tr = 80 
S 2 N 5234, 5311 250...500/10 _ + SE 0 on 
s 2 N 6006 250...500/10 >165 | F, < 2 dB. n S PE HC | 2N 2539 50...150/15 >25 
S 2 N 5087 250...800/0,1 >40 |F, < 2 dB. n S PE HC 2 N 2540 100...300/150 >250 
S 2 N 60172 300...500/104 | 200 | + > 50/80. nS— HC | 2N 4014 50..150/100 | >300 
$ 2 N 5249 nos — |F,< 5 dB. nSPl HF | BFY74 90/5 360 

e = : nSPI HF | BFY75 130/5 360 
» bis #00 eme nS PE HF | BF 232 30...230/7 600 | FL-Tv. 
£ CEE eo x nS— HF | BF 373 >40/7 700 | FI-Tv. 
s 2 N 841 60..400/10 40 
S BFX 92 40...120/0,01 45 |F, = 1,9 68. nSPl VH | BFY27 40..160/10 >260 | = 2 N 915. 
s BFX 93 100...300/0,01 45 nSPi VH | 2N915 50...200/10 360 | 
È Les 5 ne ES : nSPE VH | 2N 2952 >20/150 400 | 06 w/50 Mr. 
à 2908 280 (-800)/10 a nSPl VH | BF 222 60 (>20)/2 400 | 20 aB/10 MH. 
S 2 N 2484 430 (>800)/10 60 nS— VH | 2N 5182 >27/1 400 
$ BFR 16 180.40/1 770 F, < 4 dB. nSPl VH | BF 260 100/1 700 | 2 45/20 MHz. 

450..530/1 >7 F, < 4 dB, A 
s 2 N 2602 36...90/1 0 
S 2 N 5824 60.180/2 0 | nS PI DA | BFX 66 >1600/10 = 
s 2 N 5825 100..300/2 > 90 nSPl DA | 2N 998 >2000/100 _ 
s 2 N 5826 150...450/2 > 90 nSPl DA | 2N 2723 2..10*x103/10 150 
à : L EU Ho ne 20 nSPI DA | 2N 2725 2..10x103/0,1 200 
S 2 N 2591 70.1 35/5 100 nSPI DA BFX 67 >4000/10 — | F, < 6 dB. 
S 2N956 100...300/150 100 nS PI DA | 2.N 2724 7...50x103/10 150 
S 2 N 2597 80..200/ 120 nSPi DA | 2N 999 7..70x103/100 _ 
2 40...100/5 135 ER 

S 2 N 734 0.50 50 
S 2N 736 85030078 1 nS PI DD | BFY 82 >50/10 >250 
S BSW 42 À, B 75...220/2 >150 nSPi DD | BFY81 >60/0,01 >60 | F < 4 dB. 
à Er 43 A 180...540/2 >150 nS PI DD } 2N 2974 60...240/0,01* | =60 | * > 150 1. 
5 2 nu HE nSPl DD | 2N2453A >80/0,01* | >6 |*+*> 1501 
S 2 N 2459, 2515 40..80/5 180 nSP| DD | BCY 56 100...300/0,01 = 
S -2N 736 B 60...200/5 180 nSPl DD | 2N 3800 >150/0,1 >100 
S 2 N 2460 70..130/5 180 nSPI DD | 2N 2975 150...600/0,01* | >60 |* > 300 1. 
: Nr oo ie nSPl DD | 2N 4879, 80 150..600/0,01 | -150 | Fr, < 3 dB. 
s 2 N 2516 80..200/5 180 nS PI DD | 2N 4878 200...600/0,01 >200 | F, < 2 dB. 
S 2 N 4994 40..160/10 >200 | FI - AM-FM. n$ PI DD | 2 N 3801 >300/0,1 >100 


ne 
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TABLEAU 36 


Pom = 151.500 mW, Vu = 61.90 V 


Techno- Gain en courant f + 
logie Type / à le (mA) (MHz) Observations 

pS AI BF 2N 1656 10...22/1 >0,1 
pS D BF BCY 93, 96 10...35/1 25 VBEM = 30 V. 
pS AI BF 2 N 1654,5 20..45/1 >0,1 
pS PE BF 2 N 3062 20...80/1* 3 * >12/0,1. 
pS D BF BCY 94, 97 25...60/1 25 VBEM = 30 V. 
pS D BF BCY 95 40...100/1 40 VBEM = 30 V. 
pS PE BF 2 N 3063 50...150/1* 5 * >30/0,1. 
pS PI BF BC 477 50...220/2 150 
pS— BF 2 N 4356 50...250/10* >100 } * =>30/500. 
p S.PI BF BC 426 50...250/100 180 0,5 A max. 
pS PE BF 2 N 5821 60...120/2* >100 | * > 20/500. 
pS PI BF BC 556 75...450/2 150 | F, = 2 dB. 
pS PE BF 2 N 5823 100...200/2* >120 | * > 25/500. 
pS PI BF 2 N 3963 100...300/0,01 * >40 | * > 60/1 LA. 
pS PE BF 2 N 6015 100...300/10* >200 | * > 15/800. 
pS PE BF BC 256, 66 125...500/2* 200 | * Groupé. 
pS PE BF 2 N 6017 ‘250...500/10* >200 | * > 15/800. 
pS PI HF 2 N 2599 40...100/5 90 
pS— HC | 2N 4027 >30/0,1 >100 
pS PI HF 2 N 2600 80...200/5 120 
pS— HC 2 N 4029 >75/0,1 >150 
pS PE HC 2 N 3494 >40/10 > 200 
nS PE C BFS 99 > 20/20 — 
nS PI C 2 N 3877, A 20...250/2 == 
nsS PE .C BSV 51 >30/15 >50 | Néon. 
nS PE BF BC 110 90 (>30)/2 100 
nsS PI BF BFR 19 .. >40/150 90 
nSsSPE C 2N 5174 40...600/10 135 | Néon. 
ns PI, BF BC 424 50...250/100 180 | 0.5 A max. 
n S PE BF 2 N 5820 60...120/2* >100 | * > 20/500. 
nS PI BF BFR 18 60...180/150 90 F, = 2 dB. 
nS PE C 2 N 4409 60...400/1 >60. | Néon. 
nS PE BF 2 N 5822 100...200/24 >120 | À > 25/500. 
nsS PE BF 2 N 6014 100...300/10*. >200 | * > 15/800. 


nS PE BF BCW 74, 78 100...630/100* >100 | *Grouné. 
nS— BF BC 546 125...500/2 ‘300 F, — 2 dB. 
n S PE BF BC 174 A, B 220 (-125)/20* "200 *Groupé. 
nS PE BF BC 190 A, B 220 (>125)/20* 200 *Groupé. 
nS PI BF BCW 54 >220/2 —. 

n S PE BF 2 N 6016 250...500/10* >-200 | * > 15/800. 
nSPi BF | BCW55 >330/2 —_ 

nS PI HF 2N755 20...80/5 35 

nS PI HF 2N 719, A 20...60/150 | 40 

nS PI HF 2N 2510 >75/0,01* 45 * > 150/10. 
nS PI HF 2 N 2509 >25/0,01* 45 * >> 40/10. 
nS PI HF 2 N 845 40..120/5 50 

nS PI HF 2 N 720 À, 870 40...120/150 > 50 

NS. Pi HF 2N871 100...300/150 > 50 

nS PI HF 2 N 720 40...120/150 80 

nS PE HC 2 N 3019 100...300/150 >100 | 1 A max. 
nS PI HF 2 N 2895, 3020 40...120/150* >120 | * > 20/500. 
n S Me HF 2N73 20...50/5 180 

n S Me HF 2 N 739, 2518 40...100/5 180 

n S Me HF 2 N 740, 2519 80...200/5 180 

nS PI DD | 2N2060,A 50...150/10* 100 | * > 25/0,01. 
nS PI DD |! 2N2223,A 50...200/10 100 


TABLEAU 37 
Pou = 151.500 mW, Veru = 91.150 V 
Techno- . Gain en courant 
logie Type / à le (mA) 

pS— BF BCY 20 10...25/1 
pS AI BF 2 N 1234, 1476 14...32/1 
pS PE BF 2 N 3064 k 15..45/1 
pS PE C BSS 68 >30/10 
pS AI BF 2 N 1477, 3065 .. 80..65/1 
pSPE BF | 2N 5400 40...180/10 
pS PE BF 2 N 5401 60...240/10 


Observations 


Néon. 


F, < 8 dB. 
F, < 8 dB. 
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BFW 43 100 (>40)/10n1 D > 40/1. TABLEAU 42 
2 N 3495 >40/10 
Pou = 510...1500 mW, Ve, = 9.15 V 
2 N 4390 : > 20/2 RS EE CAR EE GE meurs ee pee : : 
0 (>20)/10 e > in en couran = 
EEE logie Type / à le (mA) (MHz) Observations 
>35/10 
60...400/1 pPGAI BF | AC 188,k 100..500/300° | 1,5 |+ > 65/1000. 

è MER pG Me HC | 2N 3883 > 30/200 300 

S 50 (30)/30 p G Me VH AFY 18 40...600/10* 600 *Groupé. 

S 70/10 j 

S 135 (>75)/10 nGAI BF | AC187,k 100...500/300* 3 [+ > 65/1000. 

S 40..100/5 

rs so ES Néon. 

S 0...500/25 0,6 À max. nsSD C DT 1610 80 (—10)/200 0,5 

S ..200/5 nS PE HC BSY 62 20...60/10 >200 | = 2 N 706 A. 

S .…200/150* * > 35/1. nS PE HC | BSY 17 20...60/10 >280 | = 2N 743. 

S .…160/10 Néon. nS PE HC BSY 18 40...120/10 >280 | = 2 N 744. 

S ….300/10 Néon. nS PE HC | BSY 63 30...120/10 >300 | = 2 N 708. 
nS PE VH 2 N 3298 > 80/10 400 60 mW/80 MHz. 
nS PE VH 2N 3303 30...120/300 650 ; 
nS PE HC BSX 12 60/300 650 Mémoires. 

n S PE HC 2 N 3959 40...200/10 >1300 ù 
n S PE HC 2 N 3960 40...200/10 >1600 
n S PE UH BFT 12 > 25/50 2000 | Large bande, 
Pom = 510...1500 mw, Vcm > 151 V 
Gain en courant 5 "4% ob | TABLEAU 43 
/ à lc (mA) (MHz) servations 
Pom = 510.500 mW, Ve, = 16.25 V 
75/50 3 
Techno- Gain en courant f. . 
logie Type / à le (mA) (MHz) Observations 
n È _ >20/20 
no Ed 1 PGAI BF | AC151 50/10* | 1,6 | *Grouré. 
n S PE ::250/10 p G AI BF AC151r 50/10* 1,5 *Groupé. 
n S PE *280/10 pGAI BF | AC 152 30...150/100* | 1,5 | *Grouné. 
ns — 600/10 pGAI BF | AC 121 30..250/100° | 1,5 | *Grouné. 
nS PE “L20/10 PGAI BF | AC 162 100 (>50)/2 1,7 
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pSPE BF | BC 728 60...630/100 40 |1A max. TABLEAU 44 
pS PI HF | 2N 978, 1991 15...60/150 >40 
pSPE HF | 2N 2927 30...130/50 >100 Pou = 510...1500 mW, Veu = 26.40 V 
nsSD C DT 1520 50...200/300 2 1 À max. Techno- Gain en courant f: . 
‘nSPE BF | BC 738 60...630/100 40 |1 A max. logie Type / à le (mA) (MHz)! Observations 
nSPE BF | 2N 3402 75...225/2 120 | 0,8 A max. M nn 
nSPE BF | 2N 3403 180...450/2 . 120 | 08 A max. 
nSPl BF | BC 522 400...2200/2 100 | F, = 1 48. DGAI © | Asv70 60..100/10 AA RER Te 
DSL HE |FÉR 2888 107 4 pG AI BF | AC 153 k 50..250/300* | 15 | “Group. 
deu HE Ne NAS sp 100/1 ® GAI BF | ACY 33 50..250/300* | 1,5 | *Groupé 
nS PE HC | 2N 2195, A, B >20/150 >50 | 1A max DS 80 178,300 LE roupé. 
nSPE HC | 2N 2353 >20/150 >50 |1A max. P “ : 
nSPE HC | 2N 2194, A,B, 20...60/150 >50 |1 A max, y 
2352 >12/500 ; = 2 25... * s 

nSPE HC | BSY 81 . 40..120/150* 100 | * > 20/0,1. pSPE BF | BC 313 >40/300 200 | 1 A max. 
n S PE HC BSY 52 100...300/150* 100 *25/500. pS PI BF BC 139 90 49100 200 * > 40/100. 
nSPE HC | BSY 83 100...300/150" | 120 | * > 35/01. pSPE BF | BC 160, 360 20. 280/80° >50 | *Groupé. 
nSPE HF | BFY52 >60/150 150 |1A max. pSPE BF | 2N 4414 40...500/0,01 _ 

pSPI C | 2N 4890 50..250/150 | >100 

S PE BF | BC 727 60...630/100 40 |14A max. 
nS$S— VH | 2N 5702 > 15/50 =. [WA ME PSPE BF | BCW 96 100.300/D00 >135 | © Grouré. 
nSPE VH | 2 N2864 > 20/200 2150; | 12"WIS0MEE; pSPE BF | BCW 92 100..300/1500 | >135 | 1 Grouré. 
nSPE VH | 2 N 2863 30..200/200 | >150 pSPI BF | BC 231 150...450/50* 125 | * > 80/10. 
nS PE HC | 2N 2476 >20/150 | >250 
nS PE HC | 2N 5188 >20/500 | >250 | — 30 ns. 
nS PE HC | 2 N 2477 >40/150 | >250 pS— HC | 2N1131 20...45/150 >50 
nS PE HC | 2 N 2958 40..120/150 | >250 pS— HC | 2N1132 30...90/150 >60 
nS PE HC | 2 N 2959 100...300/150 | >250 pS— HC | 2N 2303 75...200/150 > 60 
nSPE VH | 2N 2848 40..140/150 350 p S PE HC | 2 N 2800 30..90/150 | >120 
n SPE VH | 2N 2883,4 >20/100 | >400 pSPE HC | 2N 2801 75..225/150 | >120 
nS PI VH | 2N 3948 >15/50 >700 | 1 W/400 MHz. pS— HC | 2N 514 >20/1000 | >150 | Tores. 
n S PE UH | 2 N 4875 20...200/50 >650 pS PE HC | 2 N 3467 40..120/500* | >175 | * > 40/1000. 
nSPE VH | 2N 3137 20...120/50 750 | 0,5 W/250 MHz. p S PE HC | 2N 3244 50..150/500* |>175 | + > 25/1000. 
n S PE UH | 2 N 4874 20...200/50 > 800 pSPE HC | 2N 3762 30..120/1000 | >180 
nS PI HC | 2 N 3862 50...150/10 >1300 pSPE HC | 2 N 2904, A, 
n S PE UH | BFW 17 &25/150 1350 2906, A,.3133| 40..120/150 | >200 
n S PE UH | BFW 16 >25/50...100! >1500| Amolif. Ant. pSPE HC | 2N 2905, A, 
nSPE UH | BFT18 15..100/15 4000 | F; — 34B/1 GHz. 2907 A 100..300/150 | >200 
pS PI DD 2 N 2802, 3,4 20...120/0,01 +60 p S PE.HF 2N 5583 25...100/100* >1000| * > 15/300, 
nS.PI DD | 2 N 2806, 6, 7 40::120/0,01 >60 PSPE HF | BFX 88 105 (>40)1° 360 | * > 40/150. 
. 


BC 516 
2 N 4937, 8,9 


3333333333333333335232 
Oh 


2 N 2038, 40 
BC 120 
2 N 5189 
BFY 50 
2 N 4237 
BFY 51 
BC 119 
BFW 26 
DT 1120 
BC 340 
BC 440 
2 N 4386 
BC 211 
DT 1521 
BC 737 
BFR 20 
BCY 58 
BC 232 
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>30000/20 
40...200/0,1 F, < 4 dB. 
12...36/200 
60 (=20)/150 
>80/100* * > 15/1000, 
>30/150* * > 15/1000. 
30...150/250 3 A max, 
>40/150 
40...120/150 1 À max, 
40..120/150* * > 20/0,1...500. 
40...120/300 1 À max, 
40...250/50* *Groupé. 
40...250/500 2 À max. 
40..500/0,01 F, < 3 dB. 
>50/300 TV. - 1 À max. 
50...200/300 1 A max. 
60...630/100 1 A max, 
90...450/150 
90...600/2* *Groupé. 
100...450/50* * > 80/100, 
100...400/50 O Groupé, 
100...400/1500 [ Grouné. 
100...500/0,01 
180...540/50 
20...80/150 
>60/30* * > 60/150. 
110...350/50 
40...120/150 1 À max. 
100...300/150 1 À max. 
>15/0,1 
100...300/150 1 À max. 
30...90/150 
40...120/150 
40...200/1500 3 A max. 
150/150 
40...120/150 = 2 N 2297. 
40...120/150 1 À max. 
90...450/150 F, < 7 dB. 
40...120/150 16 dB/30 MHz. 
40...120/150* * > 20/1. 
40...120/150* * > 20/0,1. 
100...300/150 
100...300/150* * > 35/01. 
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2 N 3554 25...100/750 ts = 65 ns. 
2 N 3253 25...75/500 

2 N 3831 >25/1000 

2 N 3252 30...90/500 Mémoires. 
2 N 2410 30...120/10 ts: — 40 ns. 
2 N 3134 100...300/150 

BFX 17 >35/100 2,5 W/150 MHz. 
2 N 2218 40...120/150° * > 20/01. 
2 N 2217, 2787 20...60/150 

2N 3735 20...80/1000 

BSX 60 >30/150 

2N 3015 30...120/150 

2 N 3734 30...120/1000 1,5 A max. 
BFX 96 40...120/150 

2N 2788 40...120/150 

2 N 4046 50...150/100 

BFR 10 60...120/150 1 A max, 

2 N 2789 100...300/150 

BFX 97 100...300/150* * > 35/01. 
2N2218 A 40...120/150 

2 N 3724 >60/100 

2 N 6376 30...90/500 1 À max. 
BSS 17 >30/500 1 À max, 
BSS 18 >20/500 1 A max. 
2N2219A 100...300/150 

BFY 72 90/10 

BSX 33 >25/1...500 

BSX 32 60...150/100 1 À max. 
BSW 29 >85/500 1 À max. 
2N 2218 40...120/150* * > 20/0,1. 
2 N 2219 100...300/150* * > 35/0,1. 
2 N 3299 40...120/150 * > 20/0,1. 
2 N 2219, 3300 100...300/150* * > 35/0.1. 
2N 707 12/10 0,2 W!100 MHz. 
2 N 2846 30...120/150 

2 N 3512 >10/500 

2 N 4876 20...200/50 

BFR 36 130 (>60)/70 CATV. 

2 N 5943 25...350/50 Fr = 3,4 dB. 
BC 517 >30000/20 


mm, 
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TABLEAU 45 pS— DD | 2N5119 >50/0,01 >100 | F, < 4 4B. 
pS— DD | 2N5117,8 100...300/0,01 | >100 | F, < 4 dB. 

Pix 510...1500 mW, Ven 41.60 V PSPE DD | 2N 3350 100..:300/0,01 >60 | F, < 4 dB. 
| pSPE DD | BFX 36 100...300/0,01 110 | F5 < 3 4B. 

Techno- Gain en courant f à 

logie Type Jäle (mA)  [(Miz) | Observations nSPi C |2N 2106, 7: 12...36/200 15 
nSD C DT 1311 20...60/200 1,5 1,5 A max. 
nSPl C |2N1206 20...80/50 >10 
bsPi 8r | BC143 ; 40 (>20)/300 ls nS Me C 2 N 5786 20..100/16004| — |A > 4/3200, 
pSMeC |2N5783 20..100/16004| >8 | À > 4/3200. Le LE PE se ne FE 20 Er de 
pS PE BF BC 287 20...200/500 200 1 À max. n SPI BF 2 N 2039, 41 30. 90/200 2 re 
pS— C 2 N 3660 25...100/500* >25 SPI C 2 N 2107 30..20/200 15 
pS— C |21N 5022 25.100/500 | 170 HS. p | SN 4226 30.150/250 | >10 |3A m 
pSPE HF | BFX 39 65 (>25)/100 150 PI Fe ne 
BR Vpa Le eans idee nes n SPi BF | 2N 2017 35..200/10 2 JA mar 
DSPI BF | BCW 45 210 10 00 > max, n SPI BF | BCW 44 540/10..200 | — 

S— BF BC 638 20..160/15 + nS PE C BFW 24 40..120/1500 >60 > 20/0,1...50( 
L S— BF | BC 63 An 260 10 EE roue nSD C DT 1321 40...120/200 2,5 |15 À max. 
DS PI BF | BC 460 20 220/200 nl ve nSD C | DT1121 40...120/300 2,5 |1A max. 
PS PE BF | BC 361, 161 40..250/50* | 100 | *Grouré. PSE (bei Aou l'ile 
PS Pi BF | BC 527 40...400/100 — |1 A max a ARS 
Se PE EE l'ANAIAX 20 End fe . nS— BF | BC 637 40..160/150 130 | 1,5 À max. 
Si. EF | 2 NES O0 0 sl nS— BF | BC 635 40250/150 130 | 15 À max, 
PSP BF | BC 82e ET eU0 NE pe nSPE C | BUY 68 40...250/100 100 | 5 A max. 
pS— BF | BC 432 63...240/100 100 | 0,5 À max. À : LE RE ÊÉ nl One Fu pie 
pS PE BF BCW 97 100...3060/50* >135 | *Groupé. n S PI BF BC 323 45..225/50 100 5 À a 
p S PE BF BCW 93 100...300/150* >135 | *Groupé. nSD cC DT 1522 50...200/300 2 1A AR, 
pSPE BF | BCY67 330/2 180 nS— C |2N5858 50..300/150 |:>200 | 1 À max. 
PSPE BF | 2N4412A 100...500/0,01 — | Fe < 248. nS— BF | BC 431 83: 240/1 00 100 | 0,5 À max, 
RL des 120..630/100 | >100 | F, = 2 48. nSPE BF | 2 N 3404 75..225/2 120 | 08 À max. 

- : _ n SPIl BF | BCY 59,65 90...600/2* 300 | *Grouné. 
: nS— C | 2N 4896 100..300/2000 | >50 | 5 À max. 
PS UHE L'ÉRRUATe end les ee nSPE BF | BCW 95 100...400/50° 80 | *Grouré. 
ee He | 2 4020 one le 15. nSPE BF | BCW91 100..400/150* | 120 | *Grouré. 
pSPE HF | BFX 38 | 120 (-60)/500 150 |1 A max. ie ÊE BE ES do sr pen 
pSPE HC | 2N 3763 20..80/1000 | >150 a AU OO 
pSPE HC | 2 N 3468 25.:75/500* | +150 | + > 25/1000. le PER) RCt es RS IRUe Ne 
pSPE HC | 2N 3245 30..90/500° | +150 | + > 20/1000. LÉ E te be 
pS— HC | 2 N 4032 75/01 | >150 b ie Fab: 
PSPE HF | BFX 87 105 (-40)/11 360 > 40/150, F E 
nSPl HF | 2N1989 20...60/30 40 
nSPi HF | 2N1988 20:..80/150 40 
p à LE VA 2 N 3072, 3120 30...130/50* 200 | * > 15/300, nS PE HC | 2N 2193, À, B 40...120/150 .>50 | 1 A max, 
p N 3502, 3 115..300/50 | 250 2351, 3103 -15/0,1 
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TABLEAU 46 


510...1500 mW, Vcu = 61.90 V 


>150/0,01 
150...600/0,01 


150...600/0,01 


150...600/0,01 
>150/0,1 

200...600/0,01 
> 300/0,1 


Gain en courant 
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Observations 


2 N 3507 30...150/1500 3 À max 
BFX 34 40...120/2000 
2N 1613 40...120/150 
BFX 69 40...120/150* * > 20/0,1. 
BFY 56 60/1 
2N 3108 70/150 1 À max 
2 N 2049, 3107 100...300/150 
2N1711 100...300/150 
BSY 87 40...120/150* * > 20/0,1. 
BFX 34 40...150/2000 5 À max. 
BFY 68 100...300/150 1 À max. 
BSY 88 100...300/150 
2N1837 >9/50 
2 N 3444 20...60/500 1 À max. 
2N1565 30...100/5 
2N 1566, A 110 (>60)/1 
2 N 3259 .20...60/10* * > 20/150. 
2 N 3830 >25/1000 1,2 A max. 
BSX 59, 61 >30/150* * > 20/1000. 
2 N 5262 65 (-40)/500 ty < 60 ns. 
2 N 4047 50...150/100 
2N 2537 50...150/150 
2N 2538 100...300/150 
2 N 3722 >25/10 
2N 3725 >60/100 
2 N 3309, A 5...100/30 2 W/250 MHz. 
2 N 2951 >20/150 0,6 W/50 MHz. 
BSS 27 18...60/800 1 À max. 
BSV 95 40...150/100 1 A max. 
BSX 48, 49 42/100 
BF 523 >30/15 FI-TVC. 
BSW 27, 28 >30/500 1 À max. 
BFY 83 >50/10 F, < 8 dB. 
2 N 2722 50...250/1 uA 
2 N 2639, 40 50...300/0,01 
2 N 2641 50...300/0,01 
2N 2917 60...240/0,01 F, < 2 dB. 
2 N 2913, 15, 

19, 72, 78 60...250/0,01 
2 N 3680 >80/1 uA* * > 300/1. 
2 N 2642, 3,4 100...300/0,01 


Type / à le (mA) 
ASY 48 50...100/100 Ad js 

pS Me 2 N 5781, 2 20...100/1100 ‘ 
p S — 2N 4236 30...150/250 3 A max. 
p S — BC 640 40..160/150 15 À me, 
pS PI BC 461 40...250/500 2 À max. 
pS PI BC 528 40...400/ 100 dd 
p S PE BC 534 250/10...100 0.5 À max. 
p S — 2 N 5857 50...300/150 1 A max. 
p S PE BCX 76 120...630/100 F, = 2 dB. 
pS — BSS 46 > 30/2000 5 À max. 
pS PE 2 N 4314 50...250/150 1 À max, 
pS — 2 N 4031 > 30/0,1 
p S PE BEX 41 65 (>25)/100 
p S PE BFX 40 120 (60)/500 1 A max. 
p S — 2 N 4033 >75/0,1 
n S Me 2 N 5784, 5 20...100/1100 
n S — 2 N 4239 30...150/250 3 À max. 
n S — 2 N 4004, 5 30..150/10 À 20 À max. 
n S PE 2 N 4000 35...120/500 1 À max. 
nS — 2 N 4897 40..120/2000 5 À max. 
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>40/150 
40...160/150 
40...250/10* 
40...260/150 
40...380/10 
>50/10...100 
50...300/150 
120...630/100 


BFR 21 
BC 639 
BF 397 
BC 301 
BC 538 
BC 535 
2 N 5859 
BCX 74 
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45 
130 
120 

50 

50 


>200 
>100 


1,5 À max. 
*Groupé. 


1 À max. 
0,5 A max. 
1 À max. 
F; = 2 dB. 


BSS 45 
2 N 2890 

2 N 2891 

2 N 698 

BFW 33 

2 N 1890 
BFR 21 

2 N 699, 1889 


> 30/2000 


50...150/1000* 
60 (>20)/150 
40...120/150 
100...300/150 
40..120/150 
40...120/150 
40...120/150* 
60 (—20)/0,01 
40...120/150 
100...300/150* 
100...300/150* 


ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
nS 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
-nsS 
ns 


30...90/1000* | 


5 A max. 
* >> 20/2000. 
* > 35/2000. 


F, < 7 dB. 


* > 20/0,1. 


*35/500. 
* > 15/500. 


10...100/100 
50...275/25 
>25/10 
30/10 
25...73/0,01* 


33333 
uunnun 


TABLEAU 47 


‘ Pom = 510..1500 mW, Venu = 


91.150 V 


1,3 W/70 MHz. 
0,4 W/150 MHz. 


0,4 W/100 MHz. 
* > 50/10. 


Type Gain en courant 


logie 1 à le (mA) 
pSPI C 2 N 4928, 9 25...200/10 
pS— BF 2 N 5679, 80 40...150/250* 
pSPE BF BC 350 40..,180/10 
PS PE BF BC 351 >60/10 


>100 
>30 
50 
50 


MH) Observations 


* > 5/1000. 
F; < 8 dB. 
F, < 8 dB. 


BFW 44 100 (>40)/10 
2 N 3634 50...150/50 
2 N 3635 100...300/50 
DT 1312 20...60/200 
2N 1207 : 20...80/50 
2N 1615 >25/5 
BF 398 30...200/10* 
2 N 4001 35...120/500 
BSW 66, 7, 8 >40/100 
BUY 47 150 (>40)/500 
| BFW 33 40...120/1500 
DT 1122, 1322 40...120/300 
BC 300 40...140/150 
2 N 5681, 2 40...150/250* 
2.N 5964 50...250/10 
BC 532 60...250/10 
2 N 1990 S >20/30 
2N 3712 30...150/30 
2N 3114 30...120/30 
2 N 5185 >10/50 
2N 1975 42/10 
2 N 1893 40...120/150* 
2 N 1974 70/10 
2 N 1975 42/10 
2 N 2443 50...150/50 
2 N 1973 135 (-75)/10 
BF 292 A 70 (>30)/10 
BFX 98 100 (>30)/25 
2 N 4924,5 40...200/150* 
BFW 45 20...120/50 
2 N 2405 60...200/150 
2 N 3262 __ >40/500 
2 N 3498, 3560 40...120/150 
2:N 3499, 3501 100...300/150 
2N 3119 50...200/100 


60 
>150 
> 200 
1,5 15 À max. 
>10 
>2 
— *Groupé. 
>40 | 1 À max. 
80 2 A max. 
90 
70 [D > 20/0,1..10. 
2,5 
120 1 À max. 
>30 |* > 5/1000. 
>100 | 0,6 A max. 
50 F, < 10 dB. 
>40 
>40 
>50 | Vidéo. 
60 
70 *“ > 20/0,1. 
70 : 
80 
80 
80 
90 Vidéo. 
90 
>100 
120 
>120 
>150 | & — 40 ns. 
>150 | 0,5 A max. 
>150 | 0,5 A max. 
>260 


131 


ABLEAU 48 TABLEAU 53 
= 510...1500 mW, Ve, = 151...250 V Pom = 1,51..5 W, Veu = 16.25 V 
Techno- Gain en courant à : 
. T : G ‘ 
logie ype / à le (mA) Observations Type 3 4 ar Ma) Observations 
2 N 4930, 1 .…200/10 | 
2 N 5415 .…130/50 1 À max. AD 161 50...300/500 
LE 90 ...300/10* * > 60/0,01. 
N 3636 .…150/50 
2 N 5687 >15/50 15 W/50 MHz. 
2 N 3637 …300/50 2 RL >30/40 0,3 W/150 MHz. 
BSY 58 42 (>17)/100 t = 35 ns. 
DT 1003 12...36/200 BLY 34 c D k 3 W/175 "ME. 
DT 10 013 30...90/200 2 N 4427 10...200/100 1 W/175 MEz. 
2 N 2726 30...90/200 2N 5421 10...60/100 1 W/175 MHz, 
2 N 5058 30...150/30 2N 6255 3 W/175 MHz. 
BC 533 >40/10 BFR 63 / 0,5 A max. 
BUY 48,9 150 (>40)/500* 2N 6135 25...300/80 TV. 
2 N 5965 50...250/10 2 N 5644 >15/100 1 W/470 MHz. 
2N 2727 75...150/200 2 N 5697 >15/100 0,25 W/470 MHz. 
2 N 5698 >30/40 1 W/470 MHz. 
2 N 4926, 7 20...200/30 BLY 99 70/250 1 W/470 MHz. 
BF 336, 7, 8 >20/30 BLY 38 50/500 1,8 W/470 MHz. | 
BF 292 B, C 70 (>30)/10 BFR 64 80/70 Amplif. ant. 
BF 137 >25/30 2 N 4428 20...200/50 0,75 W/500 MHz. 
BF 257, 8, 297,8 >25/30 BLW 47 15...100/30 8 dB/1 GHz. 
2 N 5766 >20/50 1 W/2 GHz. 
2 N 5916, 7 _ 2 W/1 GHz. 
TABLEAU 54 
Techno- i : = = 
sue Type sa en Fous Obséétons Pom 1,51...5 W, Vem 26.40 V 
, Tethno- Gain en t f . 
pSD C©C |2N5416 30...130/50 1 A 300 V max. pus Type Tate (mA)  |(Miz) | Observations 
pS PE HF 2N 3743 25...250/30 
nSPE BF | 2N 5059 30...150/30 pS— C 2N 3778 10...40/200 >1 1 A max. 
/ p È — € 2N 3782 10...60/1000 … 3 A max. 
pS— C 2N 3774 20...60/200 > 1 À max. 
ED Hélas 20-100/20 PSPE C | BSV15 40..250/100 | >50 
nSPE HF | BF 259, 299 > 25/30 pS— VH | 2N5160 0e 200: AE MODO 


nS PE C BSX 62B 30...90/1000* | 50 | *42/2000. nSPi C BSX 46 40...120/150 >60 

nS PE C BSX 62 30...300/1000 >30 | 2 A max. nSPli C 2N 1117 40...150/200 4 

nSPl C BSX 45 40...120/150* >60 | + > 20/0,1. nSPl C 2N 1116 40...150/500 4 

nS PE BF | BC 140 40...250/1000 | >50 Groupé. nSPE BF | BC 302 : 40...240/150* 120 | *Groupé. 

nS PE C BSX 62 C 50...100/1000* 50 *70/2000. nS PE BF BC 141 40...250/100* >50 | *Groupé. 

nSPE C BSX 62 D 100...300/1000* 5O | *100/2000. nSPE C BSX 63 C 70...150/1000* 5O | +70/2000. 

nSPI HF | 2N 2657 °40...120/1000 — | 5 A max. 
Ceeer nana es. nSPi HF | 2N 3945 40..250/150 60 
BLY 33 Pr a ° nSPl HF | 2N 2270 50...200/150 100 
2 N 5109 40...120/50 ii 48200 MHz. n S PE HC | BSY 34 42 (>25)/100 400 |t, — 30 ns. 
BFX 55 30...160/50 16 dB/200 MHz. 
2N 5773 > 20/50 , 1,5 W/400 MHz. nS PE VH | 2 N 3866 — 800 | 1,5 W/250 MHz. 
BLY 76 30/250 1,8 W/470 MHz. nS PE VH | BFX 33 > 25/80 — | Amplif. ant. 
2N5913 — 2 W/470 MHz. nS PE VH 2 N 3664 > 8/50...250 >300 | 22 W/250 MHz. 
BFX 49 | 25 (>10)/100 0,5 W/1 GHz. n S PE UH | 2N 5090 :  10...200/50 >500 | 1,2 W/400 MHZ. 
2 N 4429 20...200/500 1 W/1 GHz. n S PE UH | 2N 5108 >6/50 >600 | 1 W/1 GHz. 
2 N 4976 20...250/50 1 W/2 GHz. nS— UH | 2N5470 — — 1 W/2 GHz. 
2 N 5481 20...250/50 1 W/2 GHz. nS PE UH | 2N 5920 — _— 2 W/2 GHz. 
TABLEAU 55  TABLERUES8 


Pou = 14,51...5 W, Veu = 61.90 V 


Pou = 1,51...5 W, Vou = 41..60 V 


BatRnPOUtEanE ' Observations 
Tethno- Gain en courant f ; / à le (mA) 
logé Type / à le (mA) (MHz) Observations | 
a p : _ 10...40/200 1 À max. 
pS— C |21N 3779 10..40/200 >1 |1A max. Be 20 0 2000 rs 
pS— C 2N3775 20...60/200 >1 1 À max. pS — 40 ‘120/2000 5 A EEE 
pe ÊË BE BC LE 40...240/150* — | *Groupé - ee 
p S 40...250/100 >50 | 1 A max. SE À 40/150 ne 
nS — 40...120/5000 10 A max. 
nSPi C 2 N 1084 15...60/1500 25 n S — 40...250/500 10 A max. 
nS MeP 2 N 1067 15...75/200 1,5 ns PI 40...120/1000 
nS Me P 2 N 1068 15...75/750 1,5 |1,5 A max. ns PI 50...150/100 
nSD P 2 N 1079 20...60/200 1,5.:| 1,5 A max. ns PE >15/1000 
nSD P 2N1700 . 20...80/100 : | 1,2 |1 A max. nsS PI 40...120/150 
nSPE C BSX 63 B 30...90/150 50 ns PI 40...120/150 
nSPE C BSX 63 30..300/1000 | >30 | 2 A max. ns PI 100...300/150 
nSD P 2 N 1481 | 25...100/200 1,5 | 15 A max. ns — > 2000/5000 


TABLEAU 57 


om = 1,51..5 W, Vou = 91.150 V 


Gain en courant 
/ à lc (mA) 


Techno- 


logie Type 


10...40/200 

20...60/200 

20...60/2000 
40...120/2000 


TDTTT 
onunu 
PrIT 


0000 


(Mbte) Observations 


1 A max. 
1 À max. 
5 À max. 
5 À max. 


20...60/200 

20...80/200 

20...80/200 
35...100/200 
50...150/500° 


2333: 
anna 
20220 
TTOOT 


1,5 À max. 


1,5 À max. 
* > 15/2000. 


ZI 
mn 


40...120/6* 


TABLEAU 58 


om = 1,51...5 W, Vou = 151...250 V 


Gain en courant 


Type / à lc (mA) 


AU 113 80 (—15)/6000 


* > 40/50. 


(MHz) Observations 


20 À max. 


80...300/10* 


* > 60/0,01. 


>15/1000 
20...80/200 
30...120/200 

30...120/200° 


5 A max. 


* > 60/1 LA. 


TABLEAU 59 


Pom = 1,51...5 W, Veu > 250 V 


Gain en courant 
/ à lc (mA) 


15...40/6000 
15...80/6000 
20...80/6000 
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Observations 


>15/1000 
>30/20 


TABLEAU 63 


Pom = 5,1...15 W, Vcu = 16...25 V 


300 V, 5 A. 
500...1000 V. 


Techno- Gain en courant f. | 

. logie Type / à le (mA) (MHz) Observations 
pGAI P AD 262 >30/1500 0,5 2 À max. 
pGAI P AD 162 50...300/500* 1,5 *Groupé. 
pS — 2N6411 45...180/2000 >50 | 4 A max. 
pS— P BD 362, A 80...320/500 — 3 A max. 
pS — BD 506 135 (>60)/2504 >50 | À > 40/1000. 

P BD 162 >30/1500 0,75 | 4 A max. 

nS— P 2 N 6410 45..180/2000 >50 | 4 A max. 
nS— P BD 505 160 (-60)/2504 >50 | À > 40/1000. 
nsS— P BD 361 À 80...320/500 — 3 À max. 
nS— HF | 2N6367 5...50/500 >50 | 9 W/30 MHz. 
ns— VvH 2 N 5846 >5/250 — 


3,5 W/50 MHz. 
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TABLEAU 64 


Pou = 5,1.15 W, Vu = 26.40 V 


>> . 


TT 
(nn) 
O— 


Tethno- 


TT 


>15/50 
>5/100 
>5/250 

>15/750 


>5/500 
>15/50 
>15/50 
>15/500 


20...70/1000 


50/1000 
>15/50 
20/100 


Gain en courant 
/ à le (mA) 


20...100/5000* 
40...80/1000 


fe 
(MHz) 


W/50 MHz. 
W/175 MHz. 
W/175 MHz. 
W/175 MHz. 
W/175 MHz. 
W/175 MHz. 
4,5 W/175 MHz. 
4 W/470 MHz. 
4 WI470 MHz. 
5 W/175 MHz. 
5 W/175 MHz. 
7 W/175 MHz. 
7 W}175 MHz. 
6 W/470 MHz. 
3 W/1 GHz. 
2,5 W/2 GHz. 


Observations 


*Groupé. 
5 À max. 


mm 


pS P 
ps P 
p S — 
pS — 
pS P 
pS P 


m— 


LVUUUT 


20...60/500 

20...60/1000 
25...180/1000 
40...250/200 


136 (60)/250* 


7 200/10 


2 A max. 
3 A max. 
3 À max. 
4 A max. 
* > 40/1000. 
F, < 8 dB. 


VUVTUUTUT 


> 30/1500 
30...90/1000 
30...90/1000* 

30...300/2000 
40...250/200 
>45/500 


4 À max, 


+42/2000. 
3 A max. 
4 À max. 
10 A max. 


BDY 12C 
BDY 15 
BD 507, 9 


50...150/1000 
50...600/500 
160 (—60)/250* 


4 A max, 
* > 40/1000. 


BSX 22 

2 N 3619, 20 

2 N 3621,2,5, 6 
2 N 3623, 4 

2N 6370 


>35/500 
>40/1000 
>40/5000 
>40/5000 
5...50/500 


10 A max. 
2,5 A max. 
10 W/30 MHz. 


mm'm 


Pl 
P 
P 
P 
M 


L2 


ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 


2N5711 


._ >20/50 
60 (—10)/200 


>5/500 
>5/100 
>5/200 
>5/100 
15...150/150 
10...80/100 


20...200/50 
20...250/50 
20...200/100 
20...250/100 


1,5 W/150 MHz. 
4 W1/175 MHz. 
4 W1/175. MHz. 
4 W/175 MHz. 
7 WI/175 MHz. 
7,5 W/400 MHz. 
2,5 W/400 MHz. 
5 W/400 MHz. 
8 W/400 MHz. 
10 W/400 MHz. 
6 W/470 MHz. 
0,25 W/2 GHz. 
2,5 W/2 GHz. 
2,5 W/1 GHz. 
5 W/2 GHz. 


3 
(4) 
| 


D 40 C1,2,3,4 


TABLEAU 65 
Pom = 5,1..15 W, Veu = 41.60 V 


40 000/200 


Techno- Gain en courant f. ; 
logie Type / à I: (mA) {MHz) Observations 
pGAI P 2 N 2659, 62, 
65, 68 : 30...90/500 — 3 A max 
p G AD P 2N 2147 100...150/1000 4 5 A max 
pS— P D430C1 >10/1000 50 3 A max. 
P D43C2 >20/1000 50 3 À max. 


ps — 


mm 


mmmmMm— 


On Un On On On CN Un On) Où Up UD CU) D OU) U) Où Un 


TTUTUUUTUUTUUUUUUUUU 
v||VVI||V2vV0T| vv| 
ZITTUUUUUTUUUUUUUT 


m 


> 20/2000 
20...60/500 
20...60/1000* 

25...180/1000 
95 (= 30)/250 
40...160/150 
40...160/150 
40...250/150 
40...250/150 
40...250/200 
50...150/100 
50...250/100 

130 (—50)/250* 

60...350/1504 
120...360/100 
>290/100 
50...250/150 


VNUNNNNO 
S22 
mn 
à 


NU 
20 


On On Un On Un On On Un Un On On UD On On CA On On OU On Un On Un OU Un Un UD On Un 
T T 

Iz20|317l 700222 2] 92| 0e] [00] 

TTTUUUTUUUUUUTUUUQUUUTUUUUTUOUT 


993233232333233337339533733233337: 


>10/1000 
15...60/3000 
70 (>15)/5000 
>20/1000 
>20/2000 
20...60/200 
20...60/750 
30...90/200* 
30...90/200* 
30...90/1000 
30...90/1000°* 
95 (>30)/250 


30...150/10000 


do 2000 
0...120/200 
20.1 160/150 
40...160/150 
40...250/150 
40...250/150 
40...250/200 
>45/500 
50...150/100 
50...150/1000 
50...250/100 
55..100/750 
100 (=60)/250* 
60...350/1504 
75...200/200* 


50 
1 


3 À max. 
*“ > 10/1000. 
* > 10/1000. 
2 À max. 
*“ > 25/2000. 
2 À max. 


10 À max. 

1 À max. 

1,5 À max. 

3 A max. 

3 À max. 

1,5 A max. 

4 À max. 

10 À max. 

1 A max. 

2 À max. 

2 À max. 

3 À max. 
“55/1000. 

À > 25/500. 
* > 20/1000. 


> 15/2000. 


. 138 


75...200/200* 15 
75...200/1000* — 
120...360/100 130 

>290/100 130 


*“ > 20/1000. 
* > 40/2000, 
1 À max. 
1 À max. 


OUNN 


20...60/1000 >40 | 3 A max. 
40...120/1000 >40 | 3 A max. 
>5/40...400| >100 | 3 W/30 MHz. 
7,5..75/350 >120 | 2 À max. 
>40/1000 >200 | 2,5 A max. 
>40/3000 >200 
>40/1000* | >200 | * >. 30/5000. 
60...150/1000 >200 | 2,5 A max. 
60...150/1000 >200 | 5 A max. 
60...150/1000 >200 |} 10 A max. 


ss 
SNS | 
NOSN 

se 

ee 

© 


n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 


OO OU UN Un Vi Où 1 1 
TUUTUVUUUU 
——mmm mmm 
ZrR2ZLP2PPELE 


D NNNNNNNN 
SLS00SSe 


5..,100/400 200 | 3,5 W/50 MHz. 
— 200 | 3 Ww/150 Mxz. 

2 W/2 GHz. 

3 W/2 GHz. 


20.1 20/50 
— 5 W/2 GHz. 


D40C7,8 40000/200 


TABLEAU 66 


Pom = 5,1...15 W, Von = 61.90 V 


Techno- Gain en courant Li 
logie Tps / à k (mA) (MHz)! Observations 

pGAI C AUY 18 20...60/5000* 0,3 | *Groupé. 
pGAI P 2 N 2660, 61, 63 

64, 67, 69, 70 30...90/500 _— 3 À max. 
pS— P D43C4,7 >10/1000 50 3 A max. 
pS— P D43C5,8 >20/1000 50 3 À max. 
pS PE P BLX 40 20...120/1000 >10 | 2 À max. 
pSPE P BLX 46 20...120/3000 >10 | 5 À max. 
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DDODTUTUUUTTUUUUTUTUUUTUT 
OO 


2 
211221110021 


lIzI2elllIResl lol Irlezzl | 
TUTTOTUTOUUTUTUUTOUTOUTUUUTUUUUUUT 


233333333333233333373723333733-73 
oouuoonnonnonnonnnnnnnonnnnaou 


LVUTUTUTUUUUUUUUUUNUV 


2N 5153 - 20... 200/2500 >60 | 5 À max. 
2N 5333 >30/1000 >30 | 5 A max. 
2 N 5147 30 90/1000 >60 |2 A max. 
2 N 5151 30...90/2500 >60 | 5 A max. 
BD 528 95 (>30)/250 >50 | 2 À max. 
2 N 5322, 3 30...130/500 >50 | 2 A max. 
2 N 5769 30...300/2000 >30 | 5 À max. 
BD 140 40...160/150 75 1,5 A max. 
BD 231 40...160/150 125 3 A max. 
2 N 6418 40...250/200 >50 | 4 A max. 
2 N 6407 50...250/100 >50 | 2 A max. 
D 41 D 4,7 50...150/100 130 1 À max. 
BC 364 130 (>50)250* >50 | *80/1000. 
BD 520 60...350/150* >50 | * > 25/500. 
2 N 5149 70..200/1000 >60 | 2 À max. 
D 41 D 5,8 120...360/100 130 1 À max. 
2 N 4036 40...140/150 >60 | t < 110 ns 
D 42C4,7 >10/1000 50 3 À max 
D 42C5,8 >20/1000 50 3 À max 
2 N 2983 20...60/1000 >18 | 3 À max. 
BLX 10 20...120/1000 >10 | 2 A max 
BLX 16 20...120/3000 >10 | 5 A max 
2 N 5154 20...200/2500 >60 |! 5 À max 
2 N 2987, 91 25...75/200 > 30 | 1 A max. 
2N5148 30.. 90/1000 >50 | 2 A max. 
2N5152 30...90/2500 >60 | 5 A max 
BD 527 95 (>30)/250 >50 | 2 À max 
2 N 4300 30...120/1000 >30 | 2 A max 
2N 5336 30...120/2000 >30 | 5 À max 
2 N 5320, 1 30...130/500 >50 | 2 A max. 
2N 5335 30...140/1000* | >60 | * > 15/2000. 
2N 5729 30...300/2000 5>30 | 5 À max. 
2 N 2985 40...120/1000 >18 | 3 À max. 
BD 139 40...160/150 250 1,5 À max, 
BD 230 40...160/150 125 | 3. A max 
2 N 6416 40...250/200 >50 | 4 A max 
D 40 D 4,7 50...150/100 130 1 A max 
2 N 4305 50...150/1000 100 | 5 A max 
2 N 6409 50...250/100 >50 | 2 À max 
2 N 2969, 93 60...120/200 >30 | 1 A max 
BC 367 100 (>60)250* >50 | *55/1000 
2N 5337 60...240/2000 >30 | 5 A max. 
BD 519 60...350/150* >650 | * > 25/500. 
2 N 5150 70...200/1000 >50 | 2 A max. 
2 N 5487 100...300/1000 40 | 5 À max. 


nS— cC 2 N 5327 100...300/1000 100 | 10 A max. 
nS— P D 40D5,8 120...360/100 130 | 1 À max. 
nS— DA | PL7001, 

PT 7004 > 2000/5000 >50 | 5 A max. 
nSPE HF | 2N 3419 20...60/1000 >40 | 3 A max. 
nSPE HF | 2N 3421 40...120/1000 >40 | 3 A max. 
nS PE HC | BSX 23 >30/500 100 
nS PE VH 2N 3553 — 500 | 2,5 W/175 MHz. 
nS PE VH 2N 3375 — 500 3 W/400 MHz. 
nS PE UH | 2N 4012 — 500 | 3 W/800 MHz. 


TABLEAU 67 


Pou = 5,1...15 W, Ve = 91.150 V 
a ——_———_—_—_—_—_ 


Techno- Gain en courant f. k 
logie Type / à le (mA) (MHz) Observations 

pSPE P 2 N 2882 20...60/500 1 

pSPE P BLX 41,2 20...120/1000 >10 | 2 A max, 
pS PE P BLX 47,8 20...120/3000 >10 | 5 À max. 
pS PI P BD 530 95 (-30)/250 >50 |} 2 A max. 
pS— P 2 N 6419 40...250/200 >50 | 4 A max. 
nS D P DT 3302 15...60/3000 >0,5 | 5 A max. 
nS Me P 2 N 1715, 19 20...60/200 >16 | 1 A max. 
nS D P 2 N 1484 20...60/750 1,25 | 3 A max. 
nS Me P 2 N 2984 20...60/1000 >18 | 3 À max. 
nS PE P BLX 11,12 20...120/1000 >10 | 2 A max. 
nS PE P BLX 17,8 20...120/3000 >10 | 5 A max. 
n S Me P 2 N 2988, 92 25...75/200 >80 | 1 À max. 
nS Me P 2 N 2201 30...90/10 15 

n S Me P 2 N 2995 30...90/200 10 1 A max. 
nsS— C 2N 5338 30...120/2000 >30 | 5 A max, 


0OTTUTTTTOT 


95 (>30)/250 
90 (—40)/2000 
40...120/200 

...120/1000 
..120/1000 

...250/200 
.….100/750 
..120/200 
.….240/2000 


3329939533 
On On En OA CO Cn ON En CN 
[T|||g<go]l 

® ® 
IIVOTTUOTO 
nn 


.…75/350 


3 W/125 MHz. 


BU 108 

2 N 5661 
BU 129 

BD 128 

BD 129 

2 N 5252 

2 N 4064 

2 N 5253 
BF 382, 459 
D40N1 


TABLEAU 73 
Pom = 15,1...50 W, Vcu 


Type 


10/1500 
>15/1000 
> 20/3000 
50/50 
60/50 
40...120/100 
40...160/20 
80...250/100 
> 25/30 
30...90/20 


= 16...25 V 


Gain en courant 
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1500 V max. 
300 V/S A max. 
400 V/5 A max. 


1 A/300 V max. 
1 A/300 V max. 


Vidéo. 
Vidéo. 


Observations 


/ à le (mA) 
Gain en courant : 
à Observations 
Fe OA) BD 434 >50/2000 À À mex. 
AU 107 — BD 433 >50/2000 4 À max. 
Abe ke 49:180/29 ns — 2 N 5847 >5/500 5 W/50 MHz. 
ES 1, 457,8 ” Co ns — >3/1200 20 W/50 MHz. 
D40N3 à. 0/20 nSPI — 18 W/88 MHz. 
? 007 nsS Pl >5/500 8 W/175 MHz. 
nS — >5/250 W/175 MHz. 
nS PE >15/1000 W/175 MHz. 
ns — >15/100 W/175 MHz. 
n S — .….100/2000 W/175 MEz. 
ns PI = W/175 MHz. 
ns — >5/500 W/175 MHz. 
ns — >15/100 ve MHz. 
ns — >5/1000 W/175 MHz. 
Tethno- Gain en courant x : nS — >15/500 W/175 MHz. 
e Type / à le (mA) (MHz) Observations 
n S PE 30 (>10)/1000 ASE . 
: ns — >15,50 1 147 Ze 
C BU 225 = TETE nS — >15/1000 12 WT MHz. 
C BU 204, 5, 6 >2/2000 13, 1,5, 1,7 KV. n à = ce re FRUERE Hz. 
C BU 209 >2,2/3000 1,7 KV. n 8 pa Z30/100 PRES ane 
C BU 207, 8 >2,2/4500 13, 1,5, KV. LE 
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TABLEAU 74 


Pou = 15,1...50 W, Veu = 26.40 V 


” Gain en courant 


SeaRe Type / ä le (mA) Observations 
pGAI P AD 130 20...100/1000* *Groupé. 
pGAI P AD 133 20...100/3000* *Groupé. 
pGAIi P AD 143 30...170/1000 
p G AD P AL 103 40...250/1000 
pS— P 2N 4387 > 20/1000 2,5 A max. 
pS— P 2 N 3021 20...60/1000 3 A max. 
pS— P 2 N 4898 20...100/500 4 À max. 
pSD P TIP 32 20...100/1000 3 A max. 
pS— P 2N 4918 20..100/500 3 À max. 
pS— P 2 N 5193 25...100/1500 4 A max 
pSD P 2 N 6132 20...100/2500 7 À max. 
pS Me P BD 224 30...120/1000 4 À max. 
pS— P 2 N 6110,1 30...150/3000 7 À max. 
pS— P BD 186 >40/5004 À > 15/2000. 
pS— P TIP 30 40...200/200 1 A max. 
pSD P BDY 82 40...240/4000 D Groupé. 
pS PI P BDX 27, 8* 40...250/1000 5 A max. 
pS— P BD 436 > 50/2000 4 À max. 
pS— P 2 N 3024 50...180/1000 3 A max. 
pS PI P BD 562 >60/500* * > 40/2000. 
pS— DA | 2N 6034 >750/2000 4 À max. 
pS— VvH 2N 5161 >10/250 8,5 W/175 MHz. 
pS— VvH 2N 5162 >10/2000 30 W/175 MHz. 
nsS— P 2 N 4231 >20/500* * > 10/3000, 
nsS PI P 2 N 3744 20...60/1000 * > 10/5000. 
nSsS— P 2 N 4921 20...100/500 3 A max. 
nS— P 2 N 4910 20...100/500 4 À max. 
nS D P TIP 31 20...100/1000 3 A max. 
nSD P 2N 6129 20...100/2500 7 A max. 
nS— P 2 N 5190 25...100/1500 4 A max. 
nS Me P BD 221 30...120/1000 4 A max. 
nS— P 2 N 6288, 9 30...150/3000 7 À max, 
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>40/500 4 
40...120/1000 
40...200/200 
40...240/500! 

> 50/2000 

>60/500* 

100...300/1000 
>750/2000 


À > 15/2000. 
5 A max. 

l'A max. 

"] Groupé. 

4 À max. 

* >> 40/2000, 
5 À max. 

4 À max. 
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10...80/200 
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>5/200 
10...80/200 


10 W/50 MHz. 
25 W/50 MHz. 


7 W/88 MHz. 

5 W/150 MHz. 
8 W/175 MHz. 
11 W/150 MHz. 
12 W/175 MHz 
20 W/175 MHz 
24 W/175 MHz 
35 W/175 MHz 
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TABLEAU 75 
15,1...50 W, Veu = 41.60 V 


20...200/100 
10...80/75 


>5/500 
10...150/100 
50/1000 
10...150/100 
20...200/100 
>20/50 
> 20/50 


Gain en courant 


/ à le (mA) 


20..100/5000 
50...135/5000 
50...150/1000 


3 WJ/400 MHz. 
3,3 W/400 MHz 
15 W/400 MHz 
16 W/400 MHz 
20 W/400 MH? 
20 W/400 MHz 
6 W/470 MHz. 
25 W/500 MHz 
5 W/I1 GHz. 

10 W/1 GHZ. 

20 W/1 GHz. 


20...100/1000* 


! PGAL P 2 N 2869, 70 50..165/1000 | 0,45 | 10 A max. ns Me P 2 N 1069, 70 10...50/1500 — | 7,5 À max. 
| p G AD P AL 100 50...200/5000 5 | 10 À max, nS— P 2 N 5412 10..160/2000 | >60 | 10 À max, 
PpGAD P 2 N 1906 75...250/1000 | >3 |6 A max. nSPl P 2 N 1250 >15/2000 = 
| pG AD P AL 102 100...250/1000 4 nSPl P 2N2032 . >20/2000 | >3 
nS— P BD 375, 7 > 20/1000 — 2 A max. 
pS— P BD 376, 8 > 20/1000 ee 2 À max. nS PI P 2 N 3745 20...60/1000 >30 | 5 À max. 
ÜPS— P 2 N 4388 01 000 | >25 | 2,5 A max. ns— P 2 N 3445 20..60/3000 | >10 | 7,5 A max. 
pS—.P 2 N 3022, 3 20...60/1000 | >60 | 3 A max. nSD P 2N1701 20...80/300 1, [25 A max 
p S. Me P BD 225 20...80/1 500 rt 4 À max. n S Me P 2N 1886 20...80/500 >2 3 A max. 
pS— P 2 N 5737,9 20...80/5000 | >10 | 20 A max. nS Me P BD 222 20...80/1500 | + À max. 
pS— P 2 N 5741, 3° 20...80/10 À | >10 | 20 A max. nSPE P 2 N 3551 20...90/10 À | >40 | 12 À max. 
pS— P 2 N 4919, 4899 20...100/500 >3 |3 A max. nsS— P 2 N 4911, 22 20...100/500 73 |4A max, 
pSD P TIP 32 À 20...100/1000 >3 |3 À max. nsD P TIP 31 A 20...100/1000 >3 |3 A max. 
| pSD P |2N6133 20..100/2500 | >2,5 | 7 À max. nS— P |2N 6260 20...100/1500 | 70,8 | 3 A max, 
pSPE P 2 N 5954 20..100/3000* | >5 |+ > 5/6000. nsSD P 2 N 6130 20...100/2500 | >25 | 7 À max. 
DS p BD 242, À = 25/1000 sas nSD P 2 N 5490, 1 . 20..100/2500 | >0,8 | 7 A max. 
pS— P BD 440, 534, 6 > 25/2000 3 4 À max. nS PE P 2N 6372 20...100/3000 >4°}6 A max. 
pSD P BDX 14 25...100/500 >4 | 4 A max. ns D_P 2 N 5494, 5 20...100/3000 | >0,8 | 7 A max. 
pSD P 2 N 6124, 5 25..100/1500 | >2,5 | 4 À max. nSPE P BD 117 70 (-20)/5000 50 |5 A max. 
pS— P 2N 5194 25...100/1500 >4 |4 A max. ns— P BD 241, 4 >25/1000 3 5 A max. 
pS— P 2 N 3740 30...100/250 >4 |1A max. nS— P BD 439, 533,5 >25/2000 3 4 À max. 
PS— P |TIP30A 20...200/200 53 |1A max. nSD P BDY 78 25...100/500 >8 |4A max 
pS— P 2 N 6108,9 30..150/2500 | >0,5 | 7 A max. ns— P 2 N 4232 25...100/1500 >4 [3 A max. 
pSPI P BD 166, 8, 176,8 >40/1504 | >3 | À > 15/500. nS— P* | 2N 5191 25..100/1600 | >4 | 4 A max. 
pSD P BD 234,6, 576,8 >40/1504 | >3 | À > 25/1000. nsD P 2N 6121,2 25...100/1500 | >2,5 | 4 A max. 
pS— P BD 240, À >40/200 3 4 À max, nSD P 2 N 5295, 6 30...120/1000 >0,8 | 4 A max. 
pS— P | BD188, 90 40/6500 | >2 |+ > 15/2000. nS— C | BDY92 30...120/5000 | 70. | 15 A max. 
pSD P BD 586, 8 © 40/5004 53 | À > 25/9000. nS— P 2 N 6290, 1 30...150/2500 | >0,5 | 7 À max. 
pS— P BD 438 >40/2000 3 4 À max, nSPE P BDY 34 30...300/2000 >80 | 3,5 A max. 
pSD P | BDY83 40..240/500* | 25 | *Groupé. nSFl P | BD165,7,175,7 >40/1504 | >$ | À > 15/50. 
pSPI P | BDX 28 40...250/1000 | 50 |5 A max. nSD P | BD2833,5,575,7 >40/1504 | >3 | À > 25/1000. 
pS— P |2N3025 50...180/1000 |: >60 | 3 À max. nsS— P | BD23 A >40/200 Per 
pS— P |2N5597 70...200/1000 | >60 | 5 A max. nSs— P | BD187,9 >40/600" 1.22 | > 15200 
pS— P 2 N 5605 70...200/2500 | >60 | 5 À max. nSD P BD 585, 7 >40/5004 | >3 | À > 25/2000. 
PS— P |2N5613 70..200/2500 | =70 | 10 A max. AE A mA 2 ne NE 
pS — 2 N 5621 70... | n . ” ; 
ee ro Er ne nS— P |2N 5083 40.120/2000 | >50 | 10 À mx 
p È Le BA BD 676, 8 >750/1500 >1 |4 A max. 4 ë mL L 1 _.. 20 200 200 T3 1 À max. 
és da lsbee | cn | join SR 
PS— DA | 2N 6035, 6296 > 750/2000 | 4 A max : : Le È > re F0 0 000 190 |5A mr 
LE ms LA LL à al #4 , >1000/1000 — |24A max. nS— P 2 N 5598 70...200/1000 | >60 | 5 A max. 
> 2 >1000/2000 2,5 | 6 A max. nS— P 2 N 5606 70...200/2500 >60 | 5 A max. 
nS— P 2 N 5614 70..200/2500 | >70 | 10 A max. 
pS PI HF 2 N 2875 20.-60/500 | >25 | 2 À max. nsS— P 2 N 5622. 70...200/5000 | >30 | 10 A max. 
RTS MAR RER nSD P BDY 71 80...200/500 >0,8 | 4 A max. 
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nSPl P 2N 3751 100...300/1000 >50 | 5 À max. pSPE P 2 N 5955, 6 20..100/2200* | >5 |* > 5/6000. 
nsS— P 2 N 5084 100...300/2000 >50 | 10 A max. pSD P 2N 6134 20...100/2500 | >2,5 | 7 A max. 
nS D DA | BD 675, 7 >750/1500 | >1 |4 A max. pS— P BD 242 B > 25/1000 3 5 À max. 
nS D DA | BD 263 >750/1500 2,5 6 À max. pSD P 2N6126 25...100/1500 >2,5 | 4 A max. 
n S —. DA 2 N 6038, 6294 > 7750/2000 — 4 À max. pS— P 2N 5195 25...100/1500 >4 4 À max. 
n S D DA BD 263 L > 750/2000 2,5 6 A max, pS— P BD 580 >30/150* 3 * > 15/1000. 
nS— DA | TIP110 >1000/1000 — | 2 A max. pS—. P 2 N 4999 30...90/1000 >60 | 2 A max. 
nS D DA BD 265, L >1000/2000 2,5 6 A max. pS— P 2N 5599 30...90/1000 >60 | 5 A max. 
nS — DA 2N6387 > 1000/5000 >20 | 10 A max. pS— P 2N 5607 30...90/2500 >60 | 5 À max. 
P è = 2N 5615 30...90/2500 >70 | 10 A max. 
nSPE HF | 2N 3297 >2,5/400...1000| >100 | 12 W/30 MHz. E D. cp 2 N 5623 30...90/5000 |! >30 | 10 A max. 
P 2 N 5316 30...90/5000 >30 | 10 A max. 
nSPE HF | 2 N 2947 2,5...35/400 — | 15 W/50 MHz. S— p 
nSPE HF | 2N 2948 32 100 : P 2N 5312 30...90/10 A >30 | 20 A max, 
Dis: /400 —_ 15 W/30 MHz. S— P ; 
P 2 N 3741 30...100/250 >4 -| 1 À max. 
nS PE HF | 2N 3818 5...50/400 — 15 W/100 MHz. S Me P 
ds p e BD 223 30...120/500 — | 4 À max. 
ns HF 2 N 2811 20...60/5000 >20 | 10 A max. S PI P à 
/ P 2 N 6180 30...130/500 >50 | 2 A max 
nS— HF | 2N2812 40...120/5000 >30 | 10 A max. S— P 
P 2 N 6106, 7 30...150/2000 | >0,5 | 7 A max 
nS— UH | 2N6391 20...120/300 — |5 W/2 GHz. S— P ’ 
S UH | 2 N 6267 P 2 N 5770 30...300/2000 >30 | 5 À max. 
fe Oil 3 Nés à 204 30)E00 de . W/2  … pS PI P BD 169, 18 >40/150* >3 |+ = 15/500. 
x , .120/ — | 10 W/2 GHz. pSD P BD 238 540/150* | >3 |+* > 25/1000. 
pS— P BD 240 B >40/200 3 4 À max. 
pS— P BD 442 >40/500 3 4 À max. 
p'è D Ê BD 590 >40/500* >3 |* > 15/2000. 
pS— C. 2 N 5410 40...120/2000 >40 | 5 A max. 
TABLEAU 76 pS PI P BDX 29, 30* 40...160/1000 50: | 5 A max. 
pS— P 2 N 5001 70...200/1000 >60 | 2 A max. 
Pom = 15,1...50 W, Vecu = 61.90 V pS— P 2 N 5601 70...200/1000 >60 | 5 À max. 
pS— P 2 N 5609 70...200/2500 >60 | 5 À max. 
; pS— P 2 N 5617 70...200/2500 | >70 | 10 A max. 
Techno- Type Gain en courant fe Ob ; pS— P 2 N 5625 70...200/5000 | >30 | 10 A max. 
logie vp / à le (mA) (MHz) SerMalons pS D DA | BD 680 >750/1500 >1 | 4A max. 
; pS D DA | BD262A >750/1500 2,5. | 6 À max, 
pS— DA | 2N 6297 >750/2000 >4 | 4 À max. 
pGAI C AUY 21,2 12...60/5000* | 0,3 | *Grouré. pS— DA | 2:N°6036 >750/2000 >25 | 4 A max. 
p G AI P AUY 19 20...100/1000* 0,35 | *Groupé. pS — DA TIP 116 >1000/1000 _ 2 À max. 
p GAD P 2 N 1430 30...100/500 1,5 | 10 A max. pS D DA | BD264A >1000/2000 2,5 |6 A max. 
pGAI P AD 142 30...170/1000 0,5 | 10 A max. sn PE 
pGAI P ASZ 16 45...130/1000* | 0,34 | * > 35/600. 
nS PE C 2 N 5202 10...100/4000 >60 | 4 < 800 ns. 
| |: ns— P BD 537 >15/2000 3 4 À max. 
pSPE P BLX 49 >10/5000 >20 | 5 À max, nSPl P 2N 1620 15...75/2000 >3 |5A max. 
pS— P BD 538 >15/2000 3 4 À max. nSPi P 2 N 2150 >20/100 >10 | 2 À max, 
pS— P BD 380 >20/1000 — | 2A max. nS— P BD 379 > 20/1000 — [2 A max. 
pS— C 2 N 5408 20...60/2000 >40 | 5 À max. nS PE P BLX 19 > 20/5000 >10 | 5 A max. 
pSPE P 2 N 5384, 5 20...80/20000 | >30 | D > 10/5000. nSPi P 2 N 3746 20...60/1000* | >30 | * > 10/5000. 
pSPE P 2 N 5386 20...80/6000* | >30 | * > 10/12 A. ns — P 2 N 3446 20...60/3000 >10 | 7,5 À max. 
pS— P 2 N 4900, 920 20...100/500 >3 |4A max. nSD P 2 N 5297, 8 20...80/1500 | =>0,8 | 4 A max. 
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3552 
4912, 4923 
6261 
6373, 4 
6131 
5492, 3 
5496, 7 
241 B 
3054 
5192 
6123 
4233 
579 
1649 
4075 
4998 
5600 
5608 


5616 
5317, 5624 


22°9220222222222022220z2z222z2z2 
LT-] 
pe] 


NNNENNENNN NN NN NNENNNNENNNNNNN 


N 5730 
2 N 2151 


2 N 3749 


20...90/10 A 
20...100/500 
20...100/1500 
20...100/2200 
20...100/2500 
20...100/2500 
20...100/3500 

>25/1000 
25...100/500 
25...100/1500 
25...100/1500 
25...100/1500 

>30/150* 

30...90/500* 

30...90/1000 

30...90/1000 

30...90/1000 

30...90/2500 

30...90/2500 

30...90/5000 

30...90/10 A 

30...120/500 
30...120/500 
30...120/2000 
30...120/5000 
30...120/5000 
30...130/500 
30...150/2000 
30...300/2000 

>40/100 
>40/150* 
>40/150* 
>40/200 
>40/500 
>40/500* 
>40/500 
40...120/1000 
40...120/1000" 


40...120/1000 


40...120/2000 
40...160/500 
40...250/500 
50...150/1000 
50...150/1000 
50...150/1000 
50...150/5000 
50...200/100 


4 À max. 
4 À max. 
6 À max. 
7 À max. 
7 À max. 
7 À max. 
5 À max. 


4 À max. 
4 À max. 
3 A max. 
* > 15/1000, 
* > 20/1 À. 


2 À max, 

5 A .max. 

5 À max. 

10 À max. 

10 À max, 
20 À max. 

4 À max. 

4 À max. 

7 À max. 

10 À max. 

15 À max. 

2 À max. 

7 À max. 

5 À max. 

2 À max, 

* > 15/1000. 
* > 25/1000, 
4 À max. 

4 À max. 

* > 15/2000. 
10 À max. 

5 À max. 

* > 10/5000. 
> 15/5000. 
19 À max. 

1 À max. 

4 À max. 

5 À max. 

5 À max. 


10 À max. 
TV images, 
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nS PE P 2 N 3878 50...200/500 >40 

nS— C 2 N 5428 60...240/2000* | >30 | * > 40/5000. 

nS— P 2 N 5000 70...200/1000 >60 | 2 À max. 

nS— P 2 N 5602 70...200/1000 >60 | 5 À max. 

nS— P 2 N 5610 70...200/2500 >60 |} 5 À max. 

nS— P 2 N 5618 70...200/2500 >70 | 10 À max. . 

nS— P 2 N 5626 70...200/5000 >30 | 10 À max. 

nSPl P 2 N 3752 100...300/1000 >50 | 5 À max. 

nS PE P 2 N 3997, 9 80...240/1000 >40 > 20/5000. 

nS D DA | BD 679 >750/1500 >1 4 À max. 

nS D DA |} BD 263 A >750/1500 2,5 6 À max. 

nS— DA | 2 N 6295 >750/2000 >4 4 À max. 

nS— DA | 2 N 6039 >750/2000 >25 | 4 A max. 

nS— DA | TIP 111 >1000/1000 — 2 À max. 

nS D DA BD 265 A >1000/2000 2,5 6 À max. 

nS — DA | 2 N 6386 >1000/3000* | >20 | 8 A max. 

nS — DA | 2 N 6388 >1000/5000 >20 | 10 A max. 

nSPI HF | 2 N 2866 20...60/500 >10 | 2 À max. 

nS— HF 2 N 2813 20...60/5000 >20 | 10 A max. 

n S PI HF 2 N 2867 40...120/500 >10 

nS— HF 2 N 2814 40...120/5000 >30 | 10 A max. 

nS PI VH 2 N 2876 — 200 | 2,5 A max. 

n S PE VH 2 N 3327 >10/500 700 | 5 W/250 MHz. 

n S PE VH 2 N 3632 _— 400 | 10 W/260 MHz. 

n S PE VH 2 N 3733 — 400 | 14 W/260 MHz. 

TABLEAU 77 
Pou = 15,1...50 W, Venu = 91.150 V 
Techno- Gain en courant fe ; 

logie Type / à le (mA) (MHz) | Observations 

pGAI C AUY 34 12...60/1000* | 0,35 | Hu = 8us. 

pGAI C AUY 20 20...100/1000* | 0,35 | *Groupé. 

pSPE P BLX 50, 1 >10/5000 >20 | 5 A max. 

pSPE P 2 N 6467, 8 15...150/1500 >$5 4 À max. 

pS— P 2 N 6475, 6 15...150/1500 >10 | 4 À max. 

pS— C 2 N 5409 20...60/2000 >40 | 5 À max. 
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— P 2 N 5738, 40 20...80/5000 >10 | 20 A max. 
— P 2 N 5742, 4 20...80/10 A >10 |-20 À max. 
— P BD 242 C >25/1000 3 5 A max. 
— P BD 582 >30/150* >3 * > 15/1000. 
D P BD 592 >30/500* >3 |* > 15/2000. 
— P 2 N 5603 30...90/1000 >60 | 5 A max. 
— P 2 N 5611 30...90/2500 >60 | 5 À max 
— P 2 N 5619, 20 30...90/2500 >70 | 10 A max 
— P 2 N 5627 30...90/5000 >30 | 10 A max 
— P 2 N 5314 30...90/10 A >30 | 20 À max 
— P 2 N 5318 30...90/5000 >30 | 10 À max 
— P BD 240 C >40/200 3 4 A max 
— €C 2 N 5411 40...120/2000 >40 | 5 A max 
PI P BDX 30 40...160/1000 50 5 À max 

PI P 2 N 6181 40...250/500 >50 | 2 À max 
— DA | BD 682 >750/1500 >1 4 A max 
— DA | TIP 117 >1000/1000 _— 2 À max 

D cC BU 114 >5/3000 20 8 A max 

D cC BU 310, 1, 2 >15/5000 25 6 À max 
PE P 2 N 6500 15...60/2000 >60 | 5 A max 
— P 2 N 6473, 4 15...150/1500 >4 4 À max 
PE P BLX 20, 1 >20/5000 >10 | 5 A max 
Me P 2 N 2018 20...60/500 10 2 À max 
— P 2 N 6264 20...60/1000 >0,8 | 3 A max 

D €C 2 N 3441 20...80/500 1 3 À max 
— P 2 N 6263 20...100/500 >3,2 | 3 À max 
— P BD 241 C >25/1000 3 5 A max 

D P BDY 79 25...100/500 >8 4 À max 
— P 2 N 5050, 1 25..100/750 >10 | 2 À max 

D C/P | BU 122, 3 25...250/1000 10 5 A max. 
— P BD 581 >30/150* >3 * > 15/1000, 
D P BD 591 >30/500* >3 * > 15/2000. 
— P 2 N 5604 30...90/1000 >60 | 5 A max. 
— P 2 N 5612 30...90/2500 >60 | 5 A max. 
— P 2 N 5620 30...90/2500 >70 | 10 À max. 
— P 2 N 562 30...90/5000 >30 } 10 A max. 
— P 2 N 5319, 5628 30...90/5000 >30 | 10 A max. 
— P 2 N 531 30...90/10 A >30 | 20 A max. 
— € 2 N 5429 20...120/2000 >30 | 7 A max. 
— C BDY 90 30...120/5000 70 15 A max. 
— P BD 171 >40/50...150 6 1 À max. 
PI P BD 169 >40/150* >3 * > 15/500. 
— P BD 239 C >40/200 3 4 A max. 
PL C BU 100 A 90 (-40)/2000 100 |t: <'ius. 
Me P 2 N 2020 40...120/500 10 2 A max. 


nS— C 2 N 5327 40..120/5000 25 5 À max. 
nsS PI P 2 N 6179 40...250/500 >50 | 2 A max. 
nsS PI P 2 N 4864 50...150/500* >50 | * > 15/2000. 
nS— P 2 N 6477, 8 50...150/1000 >0,2 | 4 À max. 
nSD P BDY 72 60...180/500 0,8 3 À max. 
nS— C | 2 N 5430 60...240/2000* | =>30 | * = 40/5000. 
nS— DA | BD 681 >750/1500 >1 4 À max. 
nS— DA | TIP 112 >1000/1000 — 2 À max. 
nS PI VH | 2 N 2887 15...80/350 — 1,2 À max. 
nS— HF BLY 47 30...100/1000 25 5 A max. 
nS— HF BLY 48 60...200/1000 25 
nS Pl VH | 2 N 2329 — 200 | 5 W/150 MHz. 
TABLEAU 78 
Pou = 15,1...50 W, Vou = 151...250 V 
Techno- Gain en courant fe ; 
logie Type / à le (mA) (MHz) Observations 

p G AD P | AU 110 20...90/1000 — TV. 
pS— P 2 N 6421 >8/1000 >10 | 1 À max. 
pS— C 2 N 6211 10...100/1000 >20 | 2 A max. 
pS— P 2 N 5344 25...100/5000 >60 | D > .7/1000. 
pS— P 2 N 6424 40...200/100 >10 
pS— P 2 N 6420 40...200/500 >10 | 1 A max. 
ns — P 2 N 5660 >15/1000 >20 | 5.A max. 
nS— P BDY 95 15...60/1000 — 6 À max. 
nS PE P BLX 78, 9 >20/2500 >10 | 5 À max. 
nSPE P BLX 74, 5 >20/5000 >10 | 10 A max. 
nS Me P 2 N 2019 20...60/500 10 |2 A max. 
nS— P 2 N 5052 25...100/750 >10 | 2 À max. 
nS— P 2 N 5074, 6 30...110/500 — 5 A max. 
nS— P 2 N 6175 30...150/20 20. 1 A max. 
nS— P TIP 47 30...150/300 >10 | 1 À max. 
nS— P BD 157 30...240/50 — 1 À max. 
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nS— P 2 N 5655 30...250/100 >10 | 0,5 À max. nS PE P BLX 80, 1 >20/2500 >10 | 300 et 350 v. 
EnS— P BD 172, 3 >40/50...150 6 |1A max. nSPE P BLX 76, 7 >20/5000 | >10 | 300 et 375 v. 
nS Me P 2 N 2021 40...120/500 10 |2A max. nS— P 2 N 4298 : 25...75/50 >20 | 1 A max. 
InS— P 2 N 5664 40..120/1000 | >20 | 10 À max. nS— C BU 132 25...80/250 8 |1A/700 v. 
EnS— C 2 N 5238 40...120/5000 25 |5 A max. nS— C BU 124 30/1000 — | 10 4350 v. 

nS— P 2 N 3738 40...200/100 >15 | 0,5 À max. nS— P 2 N 6176 30...150/20 20 |1 A/300 V max. 

nS— P 2 N 5075, 7 90...250/500 — |5A max. nS— P 2 N 6177 30...150/50 20 | 1 A/350 V max. 
nS— P TIP 48 30...150/300 >10 | 1 A/300 v. 
nS— P TIP 49, 50 30...150/300 >10 | 1 A/350 v. 
…200/1000 nSPE C BU 102 110 (>30)/1000 — |Tv. 
30...100/1000 25 |5 A max. nS— P BD 158, 9 30...240/50 — | 300 et 350 v. 
>40/100 nS— P 2 N 5656, 7 30...250/100 >10 | 300 et 350 v. 
nS— P 2 N 5665 40...120/1000 >20 | 300 V/10 A. 
nS— P 2 N 3739 40..200/100 5>15 | 0,5 À max. 
nS— P 2 N 4299 °75...300/50 >20- | Ver = 350 V. 
nSD HC |2N 3584, 5 25...100/1000 | 100 | 5 A max. 


TABLEAU 83 
| Gain en courant f. ob . À 
logie / à l& (mA) (MHz) sel vatlons Pom = 51.150 W, Vou = 16...25 V 

PGADP |AUIIR 35..140/700 2 ë Gain en courant 

D Ne. do nn cie don be ul Le + ype 1 à le (mA) 

| pS— P |29 6422 1083801000 | >10 | 2 À max. 

| pS— .…100/750 | >10 | 2 A/300 v. 
pS— C |2N 6212..4 10..100/1000 | >20 | 2 A/300.400 v. ps 2 N 7 AO ob eDn OR] 
pS— P |2N 6345, 57 25..100/500° | >60 | * > 7/1000. ee se CAN 
pSD C |2N 4240 30..150/750  |.515 | 5 À max. en ÉoNagre | 80 120484 ke 
pS— P |2N 6425 40..200/100 | >10 | 300 V max. ne Ru 80180184 | — 

— C = mt 

sue levier = Ra ns — 2 N 6368 >10/1000 | >50 W/30 MHz. 
nSD C |DTS 812, 4 >2,2/3500 | >1,5 | 3 A/1200 v. nS — 2N RS — Moses 
nSD C |DTS 712, 4 25/2000 | >1,5 | 3 A/1200 v. nS — 2N >-15/500 _ RATE NO 
nSD € | BU 111 >5/3000 | 20 | 300 v/8 A. ns — 2N PT Re A MES 
nS— P DT 4305, 6* 10...50/3000 3 |5 A max. RAT 24 75/1000 æ WA75 MHz. 
nS— P | DT 6105, 6 10..50/5000 | 5 | 10 A max. nes 2N “600 = re 
nS— C | BU 126 15..:60/1000 | — | 6 A/750 v. ns — 2N = = SAR 
nS— P | BDY 93, 4 15..60/1000 | — |6 A max. ns — 2 N UE el re) 
nS— P |2N 6468, 9 15..60/3000 | 2,5 | 400 Vs À. nS PE BLY SCA OI ON AU ME 
nS— C | BU 133 1580/1000 | 8 | 6 A/750 v. ns — 2 N <ANUO Lr 
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TABLEAU 84 


Pom = 51...150 W, Vcu = 26.40 V 


Techno- 

logie 

pG— P 2 
pGAI P 2 
pGAD P 2 
p G AD P 2 
pG— C 2 
pGAÏ P 2 
pGAI P 2 
pG— P 2 
p G AD HF 2 
pGAI P 2 
pGAI P 2 
pGAI P 2 
pGAI P T! 
pGAI P 2 
p G AD P 2 
pG— P 2 
pGAI P 2 
pGAI P 2 
pG— P 2 
pG— P 2 
pG— P 2 
pG— P 2 
pSD P TI 
pS— P 2 
pS— P 2 
pS— P TI 
pS— P 2 
pS— P 2 
pS— P 2 
pS— P 2 
pS— P |2 


22222222, 


Gain en ceurant 
/ à I (mA) 


15. 


.350/500* 


20...40/10 A 
20...60/5000 
20...60/5000 
20...65/25 A 


25...100/1200* 


30...60/500 


30...70/500 


30...170/10 A 


35...70/3000 
40...80/5000 


.160/1200* 
.….250/3000 
..100/500 
...120/5000 
..120/500* 
..120/3000 
1120/5000 
..120/15 A 
..180/15 À 
.200/500* 
.350/5000 


Observations 


* > 10/3000. 
15 À max. 
10 A max. 
10 À max. 
40 A max. 

* > 8/12 A. 
3 A max. 


20 A max’ 
7 A max. 
10 A max. 


* > 12/12 A. 


7 À max. 
3 A max. 
10 À max. 
* >> 10/7000. 
7 A max. 
10 À max. 
60 A max. 
60 À max. 


* > 10/7000. 
[1 > 10/7000. 


DDTT 
num 
ll 
TUTV 


œ œ 


TUVTUTUUUUUTUUUUUUVTUUT 
_ 


2ZZ2Z2VL2L22ZVEZZEZ 


DNNNANNN æÆNNNN 


El > 10/7000. 


2533333333333335333533-3;7 


OU En Un Un CN CD CD UN EN UN UN Un un Un En EN En ED EN En En 
PIFISIIIIIIIIITPIOSISIE 


25...100/2500 
25...125/1000 
>30/10004 


1...60/800 
5...60/800 
5...60/1000 
5...60/8000* 
15...75/3000 
15...75/8000 
15...60/8000 
20...80/1000 
20...100/5000 
20...120/2500 
20...120/4000 
20...120/6000 
20...150/5000 
20...250/500 
25...100/2500 
25...125/1000 
>30/10004 
40...120/12 À 
40...170/2000 
> 6500/4006 
>1000/5000 
>1500/4000 


5 A max. 


10 À max. 
À > 15/3000. 


5 À max. 
6 À max, 
3 A max. 


* > 416 A. 


6 À max. 


20 A max. 
16 À max. 


5 A max. 


25 À max. 


5 A max. 
8 A max. 


12 À max. 
15 À max. 


15 À max 
5 À max. 


10 À max. 
À > 15/3000. 


“20 À max. 


20 À max. 
10 À max. 
20 À max. 


2222270227 


15...75/3000 
20...80/1000 
20...80/4000 


20... 
20... 
20... 
20... 
20... 
25... 


100/5000 
120/2500 
120/4000 
120/6000 
150/5000 
100/1500 


6 À max. 
5 A max. 
5 À max. 
25 A max. 
5 À max. 
8 À max. 
12 À max. 
15 À max. 
5 À max, 


NNDNNNNNENNNNENN 


>20/5000 


> 30/2000 
>10/500 
>10/1000 
>10/100 


10...100/1000 
>10/100 
>5/3000 
>5/500 
>5/500 
10...120/1 
10...150/200 
10...150/200 


75 
25 


8 A max. 


40 
80 
40 
50 
25 
24 
20 
90 


W/30 
W/30 


W/30 
W/30 
W/50 
W1/50 
W/70 
W/76 


MHz. 
MHz. 


MHz. 
MHz. 
MHz. 
MHz. 
MEz. 
MHz. 


W/150 MHz. 
W/150 MHz. 
100 W/150 MHz. 
40 W7/175 MHz. 
50 W7/175 MHz. 
40 W/400 MHz. 
50 W/500 MHz. 


FABLEAU 85 pS— P |21N 5981 20..12C/4000 | >2 | 8 Armax, 
pS— P ? N 5987 20...120/6000 >2 12 À max. 
= _ pS— P N 6489 20...150/500 >5 [15 À max. 
om © 51.150 W, Vu 41.60 V pS— P 2 N 3789 25...90/1000 >4 | 10 A max. 
pS— P 2 N 6313 25...100/1500 >4 5 A max. 
È | i f, . pS— P N 4905 25...100/2500 >4 5 À max. 
Ru Type pu mA) [(Miz) | Observations PS— P.|TIP34 A 25..125/1000 | >3 |10 A max. 
pS— P BD 244, A >30/300 3 10 À max. 
: ps — P BD re 200 >30/1000* >2 * > 15/3000. 
G P 17...40/5000 ne, 15 A : pS— P BD 206, 8 >30/20004 | >1,5 | À > 15/4000. 
PGAI P |2N 2190 208000 | a nes p$S— P | BD 606, 8 © 30/20004 | =15 | À = 154000. 
pG— C 2 N 5435 20...60/25 A* | >0,35 | * > 10/60 A. pS PE P BD 204, 304 > 30/2000 >3 | 8 A max. 
pG— C 2 N 5693 20..65/25 A | >0,2 | 40A mar. pSPE P BD 202, 302 >30/3000 >3 |8 A max. 
pPGAI P 2 N 5156 25...60/5000 | 0,32 | 10 A max. ps —.P BD 277 30..150/1750 | 10 |7 A max. 
pGAI P 2 N 2077 |  25...100/1200 _ 15 À max. pSsD P BD 596, 7 >40/1000 >3 |* > 25/3000. 
pG— P 2 N 2832 25...100/10 A en 20 A max. pSPI P BD 214, 45, 60 >40/1500 >3 15 À max. 
; PGAI P 2 N 2139, 43 30...60/500 >0,6 | 3 A max. pS— P 2 N 3791 . 50...150/1000 >4 10 À max. 
pGAI P 2N Len i rie se 15 À max. 
pG— P 2N …70/500" | 0,25 | * > 10/7000. D 8 : 750/3000 1 | 8 A max. 
pPGAI P |2N 3612, 15 3570/3000 | >0,7 | 7 À max. SPA EC te A = omnne l |an 
p G AI P 2 N 2491 35...70/5000 — 15 À max. pS— DA BD 644, 6 >750/3000 7 8 À max. 
p G AI P 2 N 4243 40...80/5000 — 10 A max. pS— DA 2 N 6298 = 750/4000 S4 SA MAS: 
pG— C 2 N 5438 40..120/25 A* |=>0,35 | * > 15/60 A. pS D DA BD 266 5750/3000 25 12 À max: 
P G AI P 2 N 2081 40...1 60/1 200 Cre 15 À max. p S D DA BD 266 L >750/4000 2,5 12 À max. 
pGAI P T1 3028, 29, 30 40...250/3000 >0,2 | 7 A max. pS— DA | TIP 125 >1000/3000 ee S À max 
pGAI P 2 N 2144, 38 50...100/500 >0,6 3 A max, pSD DA BDX 62 >1000/3000 2,5 8 À max. 
pG— P 2 N 5894, 5 60...120/500* >0,25 | * > 10/7000. pS— DA 2 N 6040 > 1000/4000 nn 8 À max. 
pGAI P 2 N 3614, 17 60...120/3000 >0,7 | 7 À max, pSD DA BDX 62 L 5 1000/4000 2,5 8 À max. 
pGAI P 2 N 4246 60...120/5000 — 10 À max. pS— DA TIP 145 >1000/5000 ES 10 À max. 
pG— P 2 N 4280, 2 60...120/15 A — 60 À max. pSD DA BD 268, 
p > ’ max. 
p G AD HF 2 N 1908 30...170/10 A >20 | 20 À max. pS D DA BDX 66 L >1000/12 A 2,5 20 À max, 
pSPE P BLX 82 >7/20 A >2 20 A max. nS PE P BLX 85 >7/20 A >10 | 20 À max. 
pSD P TIP 42 À 15...75/3000 >3 6 A max. nS— P 2 N 3429 >10/5000 0,25 | 7,5 À max. 
pSD P BDX 18, N° 20...70/4000 >4 4 A max. nS D P BDY 10 10...50/2000* 2 *10/4000. 
pS— P 2 N 4902 20...80/1000 >4 5 À max. nS Me P 2. N 1936 10..50/10 A >18 | 20 A max. 
pS— P 2 N 4908 20...80/4000 4 5 A max. ns D P 2 N 2015, 6 12..60/1000 — 10 À max, 
pS— P 2 N 5867 20...100/1500 >4 5 À max. nS— p: 180 T 2A 15...45/2000* >10 6 À max. 
pS— P 2 N 5871 20...100/2500 >4 7 À max. ns — Pp BDX 74, 5 15...60/8000 >0,8 | 16 À max. 
pS— P 2 N 6317 20...100/2500 > 7 À max. nS Me Pp 2 N 1208 30 (-15)/2000 20 5 À max. 
pS— P 2 N 5875 20...100/4000 >4 10 À max. ns — Pp 2 N 3771 15...60/15 A 1,8 30 A max. 
pS— P TIP 36 A : 20...100/5000 >34 25 A max. nS Me p 2 N 1616, A 15...75/2000 20 5 À max. 
pS— P 2 N 5975 20...120/2500 >2 5 À max. nsS— p 2N 3232 15...75/3000 >1 10 A max. 
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nSD P |TIP 414 15..75/3000 | >3 | 6 A max. nS— DA | 2N 2230, 3474 >400/10 A | 0,5 | 10 A max. 
nSMeP |2N 1209 >20/2000 | 20 |5 A max. nS— DA | 2 N 6357 >6500/4000 | — | 20 A max. 
nSPl P | BDY 53 20..60/2000 | >20 | 12 A max. nS— DA | BDX 53, A >750/3000 | — |8 A max. 
nS— P |2N 3487 20...60/3000 | >10 | 7,5 A max. nS D DA | BD 695, 7 >750/3000 | >1 |8 A max. 
nS— P |2N 5970 | 20..60/5000 | >4 | 15 À max. nSD DA | BD 267 >750/3000 | 2,5 | 12 A max. 
nSPl P | BD 181,2 20...70/3000 | — |15 A max. nS— DA | BD 643, 5 :>750/3000 7. |8 A max. 
nS— P |2N 3235 20..70/4000 | >1 | 10 A.max. nS— DA | 2 N 6300 >750/4000 | >4 |8 A max. 
nSD P | BDY 39 20..70/4000 |. 1,1 | 10 A max. nSD DA | BD 267 L >750/4000 | 2,5 |12 A max. 
nS— P | BDY 20 20...70/4000 |>0,8 | 15 À max. nS— DA | TIP 120 >1000/3000 | — |5 A max. 
nSPl P | BD 130 20..70/4000 | 1,3 | 15 A max. nSD DA | BDX 63 >1000/3000 | 2,5 |8 A max. 
nSMeP | BDY 55 20..70/4000 | 10 | 15 À max. nS— DA | 2 N 6043 >1000/4000 | — |8 A amx. 
nS— P |2N 5068 20..80/1000 | >4 |5 À max. nSD DA | BDX 63 L >1000/4000 | 2,5 |8 A max. 
nS— P |21N 6098, 9 20..80/4000 | — | 10 A max. nS— DA | TIP 140 >1000/5000 | — | 10 A max. 
nS— P |2N 5869 20..100/1500 | >4 |5 A max. nS— DA | 2 N 6384 >1000/5000 | >20 | 10 A max. 
nS— P |2N 6315 20..100/2500 | >4 |7 À max. nSD DA | BDX 65 >1000/5000 | 2,5 | 12 A max. 
nS— P |2N 5873 20..100/2500 | >4 |7 A max. nSD DA | BDX 65 L >1000/6000 | 2,5 |12 A max. 
nS— P |2N 5877 © 20..100/4000 | >4 | 10 A max. nSD DA | BDX 67 >1000/10 À | 2,5 |20 A max. 
nS— P |TIP 35 A. 20..100/5000 |. >3 | 25 À max. nSD DA | BDX 67 L >1000/12 A | 2,5 | 20 A max. 
nS— P |2N 5978 20..120/2500 | >2 |5 A max. nS— DA |2N 6358 >1500/4000 | — | 20 A max. 
n$— P. [20 Eu 20...120/4000 | >2 |8 A max. 

ns — 20..120/6000 | >2 | 12 À max. 

nS— P |2N 6486 20..150/5000 | >5 | 15 À max. zu on À cle de 
nSD P | BD 142 20...250/500* | 1,3 | *Grouné. 2N 1080/4000 up 
nSPl P |2N 4210 20..100/10 A | >10 | 2 N . Ne Ms 
nS— P |21N 3713 25...90/1000 >4 | 10 A max. 2N x NE M 
nS—.P |2N 4914 | 25..100/2500 | >4 |5 A max. 2N 5..50/200 106 A ML 
nS— P |TIP 33 A 25..125/1000 | >3 | 10 À max. 2N de WIDE NE 
nS— P | BD 663 |: 25...250/500 — | 10 A max. 2N 5..50/100 NOUS Mit. 
nS— P | BD 243, A >30/300 |. 3 | 10 A max. 2N 5 50/100 SU NID MU 
nS— P | BD 197,9 >30/1000 | >2 |+> 15/3000. Ne : 
n S— P | BD205,7,605,7 >30/2000 | >1,5 | À > 15/4000. 

DORE Pi LED 0 >30/2000 | >3 |8 A max. 

n 7 301 >30/3000 | >3 |8 A max, 

RÉCRÉ UMOT 28 30..90/2000 | >10 | 6 A max. TABLEAU 86 

nS — 30..150/1750. | 10 | 7 A max. 

nSD P BD 595, 7 >40/1000* | >3 |* > 25/3000. Pom = 51.150 W, Ve = 61.90 V 

DS PU UE" lBDAIS/aS Tee >40/1500 | >3 |15 A max, > — — 
ns — 40..120/5000 | >10 | 7,5 A max. , 

nS— P |2N 3447 40.:120/5000 | >10 | 75 A max. Los Type AT (MHz) | Observations 
nSD P | BDY 76 40..120/12 À | 0,8 |20 À max. . : 4 

nS— P |2N 439 40..170/2000 | >4 

nS— P |2N 3715 50..150/1000 | >4 | 10 A max. pG— C |2N 6064 20...50/3000 | >0,3 | 5 A max. 
nSD P | BDY 73 50...150/4000 | 0,8 | 15 A max. pGAI P |2N 2526 20..50/3000 | >0,7 | 10 A max. 
nS— P |2N 5971 50...160/5000 | — |15 A max. p G AD P |2N 1073 A 20...60/5000 | 0,6 | 10 A max. 
nS— P |18T20C 75...108/2000 | >10 | 6 A max. pGADP |2N 2289 20...60/5000 | 1,5 | 10 A max. 
nS— DA | 2N2226,3470]  >100/10A | 0,5 | 10 A max. . pGAI.P |2N 1031 C 20...60/10 À | — |25 A max. 
nS— DA | 2N 6492 -:>100/10 À |>0,4 | 10 À max. pG— C |21N 5436 20..60/25 A‘ |>0,35 | * > 10/60 A. 
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ÉpG— C 2 N 5694 20...65/25 A | >0,2 | 40 A max. pS— P 2 N 5003 30..90/2500 | >60 | 5 A max. 
1 pG Ai P. 2 N 14172 25...50/5000* — | *20/12 A. pS— P 2 N 5007 30...90/5000 | >30 | 10 A -max. 
ÉpGAI P 2 N 2492, 3 25...50/5000 — | 15 À max pS— P 2 N 5771, 2 30...300/5000 | 30 | 20 À max. 
‘pGAI P 2 N 3146, 7 25...90/10 A 0,5 |15 A max. pSD P BD 600 >40/1000*.| >3 |» = 15/3000. 
lp. G AI P 2 N 2075, 6 25...100/1200 — |5 A max. pSPI P BD 214/80 >40/1500 >3 |15 À max. 
LpG— P 2 N 2833 25...100/10 À — | 20 À max. pS— P 2 N 3792 50...150/1000 >4 
l pGAI P 2 N 2141,5 30...60/500 >0,6 | 3 À max. pS— P 2 N 5005 70...200/2500 | >60 | 5 A max. 
lpG— P 2 N 5892 30...70/500* |>0,25 | * > 10/7000. pS— P 2 N 5009 70...200/5000 |.>30 | 10 A max. 
FpGAI P 2 N 1011 30...75/300 — | 5A max. re A amet med ce 
-pGAI P 2 N 3616 35...70/3000 | >0,7 | 7 À max. | 
pGAI P 2 N 1099 35...70/5000 — | 15 À max. pSD DA | BD 700 . >750/3000 >1 | 8 À max. 
| pGAI P 2 N 1362 35...90/1000 |>0,35 | 3 À max. pS— DA | BD 648 >750/3000 7 8 À max. 
| pGAI P 2 N 4242 40...80/5000 — 10 À max. pS— DA | BDX 54 B >750/3000 — | 8 À max. 
pG— C 2 N 5439 40...120/25 A* | >0,35 | * > 15/60 À. pS D DA | BD 266 A >750/3000 2,5 12 À max. 
| PpGAI P 2 N 2079, 80 40...160/1200 — | 15 A max. pS— DA | 2 N 6299 >750/4000 >4 | 8 À max. : 
pGAI P TI 3031 40...250/3000 | >0,2 | 7 À max. pS D DA | TiIP 126 >1000/3000 — | 5 À max. 
| p G AI P 2 N 2140, 6 50...100/500 >0,6 | 3 À max. pSD DA | BDX 62 A >1000/3000 2,5 |8 A max. 
pGAI P 2 N 1032 C 50...100/10 A — | 25 À max. pS— DA | 2 N 6041 >1000/4000 — | 8 À max. 
pGAD P 2 N 2212 50...1 20/5000 — | 10 À max. pS— DA | TIP 146 >1000/5000 — | 10 À max. 
pGAD P 2 N 2292, 5 50...1 20/5000 1, 10 À max. pS D DA | BDX 64 A >1000/5000 2,5 |12 A max. 
pG— P 2 N 5896 60...120/500* | 0,25 | * > 10/7000. pS D DA | BD 268 L >1000/6000 2,5 | 12 A max. 
pGAI P 2 N 3618 60..120/3000 | >0,7 pSD DA | BDX 66 A >1000/10 A 2,5 | 20 A max 
p È Àl P : L. 4245 60...120/5000 — | 10 À max. 
Up P 2612 85...250/10 A — | 15 À max. | ; : 
pG— P 2 N 5900 100...200/500* |>0,25 | * > 10/7000. nSPE P BLX 25 >5/30 A >10 | 30 À max. 
1] nSPE P BLX 36 >7/20 A >10 | 20 A max. 
; ; RES EE SERRE JnS— P 2 N 3238, 9 8...25/10 À >1 |15 A max, 
lp S PE P BLX 83 >7/20 A >2 | 20 À max. nSPE P BLX 22 >10/10 À >10 | 10 A max. 
pSPE P BLX 52 >10/10 À >20 | 10 À max. nS Me P 2 N 1937 10...50/10 A >18 | 20 A max. 
| PpSPE P. | BLX 55 >10/30 À >20 | 30 À max. nS— P 2 N 3237 12...36/10 A >1 |20 A max. 
pSD P TIP 42 B 15...75/3000 >3 |6 A max. nS— P 18T2A 15...45/2000* | >10 | 6 A max. 
pS— P 2 N 4903 20...80/1000 >4 | 5 À max. nS— P 2 N 6359 15...60/6000 | >0,2 | 16 A max. 
FpS— P 2 N 4909 20...80/4000 4 5 À max. nS MeP 2 N 1617, A. 15...75/2000 | 20 |5 A max. 
pS— P 2 N 5868 20...100/1500 >4 |5 A mas. nSD P TIP 41B 15...75/3000 >3 |6 A max. 
pS— P 2 N 5872 20...100/2500 >4 |7 A max. nS— P 2 N 3236 17...60/5000 >1 |15 A max. 
pS— P 2 N 6318 20..100/2500 | >4 |7 A max. nS— P |2N 3488 20...60/3000 >10 |7,5 À max. 
ÉpS— P 2 N 5876 20...100/4000 >4 | 10 À max. nS MeP BDY 57 : 20...60/10 À 10 |.30 A max. 
pS— P 2 N 5976 20...120/2500 >2 |5A max. nSPl P BD 182 20...70/3000 — | 15 A max. 
pS— P 2 N 5982 20.1 20/4000 >2 |8 À max. nS— P 2 N 5069 20...60/1000 >4 |5 A max. 
pS— P 2 N 5988 20...1 20/6000 >2 | 12 À max. nS— P BDX 60 20...70/5000 | >0,8 | 15 A max. 
pS— P 2 N 6490, 1 20...150/5000 >5 | 15 À max. nS— P BDX 70, 1 20...80/4000 | >0,8 | 10 A max. 
pS— P 2 N 3790 25...90/1000 | >4. | 10 A max. nS— P BDX 72, 3 20..80/5000 |.>0,8 
pS— P 2 N 6314 25...100/1500 >4 |5 A max. nS— P 2 N 6100 . - 20..80/5000 !.-— | 10 A max. 
pS— P 2 N 4906 25...100/2500 >4 | 5 À max. nSPE P 2 N 4002 20...80/15 AD | >30 >. 10/30 A. 
À PS— P BD 244 B >30/300 3 10 A max, nS Me P 2 N 1724 20...90/2000 | >10 
pS— P BDX 78 > 30/2000 >3 |8 A max. nS— P 2 N 5870 20...100/1500 >4 | 5 A max. 
pS— P BD 610 >30/2000* | >1,5 | * > 15/4000. nS— P 2 N 6316 20...100/2500 >4 |7 A max. 


20...100/2500 


P 2 N 5874 >4 7 À max. 
nS— P 2 N 5878 20...100/4000 >4 | 10 A max. 
nS Pl P 2 N 4211 20...100/10 A >10 | 20 A max. 
nS— P 2 N 6270. 20...100/15 À >75 | 30 A max. 
nsS— P 2 N 5985 20...120/4000 >2 |8 A max. 
ns P 2 N 5979 20...120/2500 >2 |5 A max. 
ns — P 2 N 5991 20...120/6000 >2 | 12 A max. 
nS— P 2 N 6487, 8 20...150/5000 >5 |15 À max. 
nsS— P 2 N 6471 20...150/5000 >5 |15 A max. 
nS— P 2 N 5972, 3 25...75/5000 >4 |15 À max. 
nSPE P 2 N 3264, 6 25...75/15 A* | >20 | 25 A max. 
nsS— P 2 N.3714 - 25...90/1000 >4 | 10 A max. 
nsS— P 2 N 4915 25...100/500 >4 | 5 A max. 
nS— P BD 243 B >30/300 3 10 A max. 
nS— P BDX 77 >30/2000 >3 |8 A max. 
nS— P BD 609 :>30/2000* | >1,5 | * > 15/4000. 
nS— P 181 T2B 30...90/2000 | >10 | 6 A max. 
nS— P 2 N 5002 30...90/2500 | >60 | 5 A max. 
nS— P  |2N 5006 ‘30...90/5000 | =>30 | 10 A max. 
nS— C 2 N 5346, 477 30...120/2000 | >30 | 7 A max. 
nsS— C 2 N 5731, 2 30...300/5000 | >30 | 20 A max. 
ns D P BD 599 >40/1000* | >3 |* > 15/3000. 
nS PI P BD 213/80 >40/1500 >3 |15 A max. 
nS— P 2 N 3448 40...120/5000 >10 | 7,5 À max. 
nsS— P 2 N 3491 40...120/5000 | >10 | 7,5 À max, 
nSsS— P 2 N 3716 50...150/1000 >4 | 10 A max. 
nS Me P 2 N 1725 50...150/2000 >10 
nsS— P 2 N 5854 50...150/5000 30 -| 10 A max. 
nSsS— C 2 N 5347, 478 60...240/2000* | >30 | * > 40/5000. 
ns— P 2 N 5004 70...200/2500 | >60 | 5 A max. 
nS— P 2 N 5008 , 70...200/5000 | >30 | 10 À max. 
nsS— P 181 T20C 75..,180/2000 >10 | 6 A max. 
nSsS— C 2 N 5328 100...300/1000 100 | 10 A max. 
nS— DA | 2 N 6493, 4 >100/10 À >0,4 | 10 A max. 
nS —. DA | BD 647 >750/3000 7 8 À max. 
nS— DA | BDX 53 B >750/3000 — . | 8 À max. 
nS D DA | BD.699 >750/3000 >1 |8 A max. 
nS D DA | BD 267 A >750/3000 2,5 | 12 A max. 
nS —: DA | 2 N 6301 >750/4000 >4 |8 A max. 


nS — ‘DA | TIP 121 >1000/3000 — 5 A max. 
nS D DA | BDX 63 A >1000/3000 2,5 8 A max, 
nS— DA | 2 N 6044 >1000/4000 — 8 A max. 
ns — DA.|2.N 6385 >1000/5000 >20 | 10 Amax. 
nS— DA | TIP 141 >1000/5000 = 10 À max, 
nS D DA BD 269, 
BDX 65 A >1000/5000 2,5 12 À max. 
nS D DA BD 269 L >1000/6000 2,5 12 À max. 
nS D DA BDX 67 A >1000/10 A 2,5 20 À max. 
nS PE VH BLX 14 15...100/1400 250 | 50 W/70 MHz. 


TABLEAU 87 
Pom = 51.150 W, Venu = 91.150 V 
Techno- Gain en courant fe : 
logie Type / à le (mA) (MHz)| Observations 

pG— C 2 N 6065 20...50/3000 >0,3 | 5 À max. 
pGAI P 2 N 2527 20...50/3000 >0,7 | 10 A max. 
p GAD P ‘2 N 1073 B 20...60/5000 0,6 10 A max. 
p G AD P 2 N 2290, 5324 20...60/5000 1,5 ‘| 10 A max. 
pG— C 2 N 5695, 6 20...65/25 A | >0,2 | 40 A max. 
pG— C 2 N 5437 20...60/25 A* | >0,35 | * = 10/60 A. 
pGAI P 2 N 1100 25...50/5000 0,3 15 A max. 
pGD P 2 N 5155 25...100/8000 | 0,35 | 25 A max. 
pG— P 2 N 2834 25...100/10 A — 20 À max, 
p G AD P 2 N 2691 30...100/20 A — 50 À max. 
pG— C 2 N 5440 40...120/25 A* | >0,35 | * = 15/60 A. 
p GAD P 2 N 2293, 6 50...120/5000 1,5 10 À max, 
pSPE P BLX 84 >7/20 A >2 | 20 A max. 
pSPE P BLX 53, 4 >10/10 À >20 | 10 A max. 
pSPE P BLX 56, 7 >10/30 A >20 | 30 A max. 
pSD P TIP 42 C 15...75/3000 >3 6 A max. 
pS— P BDX 20 20...70/3000 >4 10 À max. 
pS— P BD 244 C >30/300 3 10 À max 
pSD P BD 602 >30/1000* >3 * >>. 15/3000. 
pS— P 2 N 5286 30...90/2500 >60 | 5 A max. 


pS— P 2 N 5290 30...90/5000 10 A max. 
pS— P 2 N 5287 70...200/2500 5 A max. 
pS— P 2 N 5291 70...200/5000 10 A max, 
p S — BD 650 > 750/3000 8 A max. 
p S — BDX 54 C >750/3000 8 A max. 
pS D BD 702 >750/3000 8 A max. 
pS — TIP 127 >1000/3000 5 A max. 
pS — 2 N 6042 >1000/4000 8 A max. 
pSD BD 268 A >1000/5000 12 A max. 
nSPE P BLX 26, 7 >5/30 A 30 À max. 
nS PE P BLX 87 >7/20 A 20 À max. 
nS— P 2 N 3430, 1 >10/5000 7,5 À max. 
nS PE P BLX 23, 4 >10/10 A 10 À max. 
nSD cC BUX 10 >10/20 A 25 À max. 
nsS— C 2N re 1899 10...30/10 A 10 À max. 
ns D P BDY 10...50/2000* *10/4000. 
nS— P 2N 5559 12...60/4000 15 À max, 
nS AI C. BUY 26 17 (>13)/2000 10 A max. 
nS PE C : | 2 N 6032, 3 30/30 A 50 A max. 
nS-— P 2 N 4348 >15/5000 10 À max. 
nsS— P 182 T2A 15...45/2000* 6 À max, 
nS— P 2 N 3489 15...45/3000 7,5 A max. 
nS— P 2 N 5634 15...60/5000* * > 5/10 A. 
nS— P 2 N 6360 15...60/6000 12 À max. 
nS— P 2 N 3772 15...60/10 A 30 À max. 
nS Me P 2 N 1618, A 15...75/2000 5 A max. 
ns D P TIP 41 C 15...75/3000 6 A max. 
nS— P 2 N 3233 18...55/3000 7,5 A max. 
nS PE P 2 N 5671, 2 >20/20 A t < 1,5 us, 
nS— P 2 N 4347 20...60/2000 5 A max. 
nsS PI P BDY 54 20...60/2000 12 A max. 
ns— C 2 N 1901, 4 20...60/10 A 10 A max. 
n S Me P BDY 58 20...60/10 A 30 A max. 
nS— P BDX 12 20...70/2000 10 À max. 
nsS— P BDX 11 20...70/3000 10 A max. 
nS PI P BDX 10 20...70/4000 15 A max. 
nS Me P BDY 56 20...70/4000 15 A max. 
nsD cC 2 N 3442 20...70/3000 10 À max. 
nS PI C 2 N 3055 20...70/4000 

nS— P 2 N 5633 20...80/5000* * > 5/10 A. 
nS PE P 2 N 4003 20...80/15 A* * > 10/30 A. 
nS PE P 2 N 5038, 9 20...100/12 A 20 À max. 
nS— P 2 N 6271 20..100/15 A 30 À max. 


VTUVTOOTOTTOTUTUVUUTUTUTOTUTOUO 


20...150/5000 
20...150/5000 
25...60/2000* 
25...75/15 A 
25...100/5000* 
>30/1000* 
>30/2000 
30...90/2000 
30...90/2000 
30...90/2500 
30...90/5000 
30...90/5000 
30...120/2000 
90 (>30)/1000 
40...120/5000 
40...120/8000 
40...120/10 A 
50...150/4000 
50...150/10 A 
60...240/2000* 
70...200/2500 
70...200/5000 
75...180/2000 


>100/10 A 
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10 À max. 
15 À max, 
* >> 8/7000. 
25 À max. 
* > 5/10 A. 
* > 15/3000. 
15 À max. 


6 À max, 
5 A max. 
7,5 À max. 
10 A max. 
2 À max. 


10 A max, 
16 À max. 
20 À max. 
15 À max.. 
30 A max. 


) | * > 40/5000. 


5 A max. 
10 A max. 
6 À max, 


10 À max. 


DTS 1010 
2 N 2231,2, 
3475, 6 
DTS 1020 
BD 701 
BDX 53 C 
BD 649 
TIP 122 
2 N 6045 
TIP 142 
BD 269 A 


2 N 5072 


>200/10 A 


>400/10 A 
>500/10 A 
>750/3000 
>750/3000 
>750/3000 
>1000/3000 
>1000/4000 
>1000/5000 
>1000/5000 


15...60/3000 


10 À max. 


10 A max. 
10 À max. 
8 A max. 
8 A max. 
8 À max. 
5 A max. 
8 A.max. 
10 À max. 
12 A max. 


25 W/12 MHz. 


2 
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TABLEAU 88 
Pom = 51.150 W, Vou = 151.250 V 


TABLEAU 89 


Pom = 51...150 W, Ver > 250 V 


Gain en courant f. è ù a : 
J'èle (mA) . |(MHz)| Observations he Type | ET Ou |eMie)| Observations 
20...50/3000 | >0,3 | 5 A max. nSD C BUY 78*, 9 >5/5000 15 | +300, C 350 v. 
20...50/3000 >0,7 | 10 A max. ne , : À nl FPT : on — > ea 
d . n er > — > É 
20::60/5000; 1,72 ARR ME nSMeC | BU 112 27/6000 6 | TV lignes, 
nS Me C BU 113 >7/8000 6 TV coul. lignes. 
C . >5/5000 15 8 À max. nS PE P 2 N 5838 40 (—8)3000* >5 * > 20/500. 
P 8..25/10 Al >1 ISA ma nS D C BUX 15 >8/4000 8 8 A/500 V. 
‘ nSD C BUX 14 >8/6000 8 | 8 A/400 V. 
P >10/5000 7,5 À max. nSD C BUX 13 >8/8000 8 15 A/325 V. 
C >10/5000 15 | 12 A max. nSD C BUY 75‘, 60 >10/5000 15 | +300, CO 350 v. 
C >10/10 À : | 15 À max. nSsSD C BU 210, 1, 2 >10/8000 15 | 400.750 v. 
C : >10/12 A 25 À max. nSPE P 2 N 5839, 40* | 50 (-10)/2000 >5 | +<Vom = 375 V. 
P 10...50/3000 7 À max. n S Me P BU 104 50 (>10)/5000 | >10 | 7 A max. 
P 10...50/5000 nsSD P 2 N 2580, 2 10...40/5000 = 10 À max. 
P 10...75/2500 5 À max. n = = Ê ; à ae 3, 4 En res >3 rie 
n — max, 
” 17 ne me : ae nS— P 2 N 6498, 9 10...75/2500 >5 | 300, 350 v. 
P 15...45/2000 Ac nS AI C BUY 28 17 (>13)/2000 0,01 | 10 A/300 v. 
; Le . nS— C BUY 70 À,B,C >15/1000 6 250...1000 V. 
P 15...60/8000 30 À max. nS— C BUY 69 À, B, C >15/2500 6 250...1000 V. 
é 1512975000 DAS nSPl P |2N 5241 15..35/2500 | >4 | Vorm = 325 v. 
Le 18...55/3000 7,5 À max. nSD P | DTS 430, 1 15...45/2500 4 | 400 v. 
P 20/1000 5 À max. nSMeC | BU 109 1545/5000 | 10 | TV lignes. 
É >20/2000 15 À mex. nS— P |2N 5466, 7 15..60/3000 | 25 |5 A max./400 V. 
P >20/10 À 30 À max. nSD C | BUX 43 15..60/3000 | >8 | 10 4/325 v. 
F 20...80/4000 D > 29/2000. nS— P | BDY 43, 4 520/1000 | 12 | 5 A,300, 350 v. 
C 25...60/2000* * > 8/7000. n S — P BDY 46, 7 >20/2000 2 15 A, 300, 350 V. 
P 25..,1 00/2000 7,5 À max. nsSD C BUY 78 >20/1000* Es *“ > 12/10 A. 
P 183, 4,572B 30...90/2000 6 A max. nSPE P BLX 72, 3 >20/10 A >10 300 et 375 V. 
P TIP 51 30...1 50/300 3 À max. nSPl P 2 N 5240 20...80/400 >5 VcEeM = 350 V. 
P 2 N 3646 40...206/5000"* * > 10/10 A. ns D P 2 N 2581, 3 25...65/5000 ue 10 A max. 
P 183, 4, 5T2C 75.1 80/200 6 À max. nSD P 2N 5389 25.1 00/2000 >15 7,5 A/300 V max. 
P 2 N 2229, 3473 >100/10 A 10 A max. DC BUY 72, 3 25.160/2000 | >10 | 15 À max. 
2 N 2233, 3477 >400/10 A 10 A max. nSD C 2 N 5804, 5° 25...250/500 >15 | *375 v. 


nS— P 2 N 3902 30...90/1000 4 3,5 A max. 
nS Me P DTS 423, 4,5 30...90/1000 4 400 et 500 V. 
 nS— P 2 N 5157 30...90/1000 4 VcEM = 400 V. 
nS— cC BU 134 30...120/1000 >10 |4 Ay350 v. 
nS— P TIP 52...54 30..150/300 >2,5 | 300.400 V. 
nS MeP 2 N 3847 40...200/5000* | =>10 | * > 10/10 A. 


TABLEAU 94 
Pom = 150 W, Ve = 26...40 V 


Techno- T Gain:en courant fe 0b ; 
logie 2 [à le (mA) | (MHz) Feu 

pGAI P 2 N 1980, 1 50...100/5000 >0,3 | 15 A max. 
p GAÏ P 2 N 3311 60...120/3000 >0,4 | 5 A max, 
pG— P 2 N 4048 60...120/15 À — 
pG— P 2 N 4051 80...180/15 À — 
pG AI P 2 N 3314 | 100...200/3000 >0,4 | 5 À max, 
pS— P 2 N 4398 15...60/15 A >4 30 A max. 
nS Me P 2 N 1015 >10/2000 — 7,5 À max. 
nS Me P 2 N 1016 >10/5000 — 7,5 À max, 
nS— P 2 N 5301 >15/15 A 4 20 A max. 


TABLEAU 95 


Pou > 150 W, Vcu = 41...60 V 
9 —_—_——————————aZaZaZ—Z—, 
| Gain en courant 


fe : 
logie Type / à le (mA) (MHz) Observations 

pPGAI P 2 N 2357 >15/50 A — 50 A max. 
p G AI P 2 N 1982 50...100/5000 | >0,3 | 15 A max. 
pGAI P 2 N 2152, 3 50...100/5000 | >0,3 | 30 A max. 
pGAI P 2 N 3312, 3 60...120/3000 >0,4 | 5 À max. 
pG— P 2 N 4049, 50 60..120/15 A — 
pGAI P 2 N 2156, 7 80...160/5000 | >0,3 | 30 A max. 
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pG— P 2 N 4052, 3 80...180/15 A — . 
pGAI P 2 N 3315, 6 100...200/3000 >0,4 | 5 A max. 
pSD P 2 N 6329 6...30/30 A >3 30 A max 
pS— P 2 N 4399 15...60/15 À >4 | 30 À max 
pS— P 2 N 5683 15...60/25 A >2 | 50 À max 
pS— P 2 N 5879 20...100/6000 >4 15 À max 
pS— P 2 N 5883 20...100/10 A >4 25 A max 
pS— DA | TIP 645 - >500/10 A —_ 10 À max 
pS— DA | 2 N 6285 >750/10 A >4 | 20 A max 
nSD P 2 N 6326 6...30/30 A >3 30 A max 
nS Me P 2 N 1015 A >10/2000 _ 7,5 À max 
nS Me P 2 N 1016 A >10/5000 _ 7,5 A max 
nS— P 2 N 2739 >10/10 A 0,2 | 20 À max 
nS— P 2 N 1809, 2109, . : | 30 À max 
2757 . >10/10 À 0,2 

nS— P 2 N 2745 >10/15 A 0,2 20 À max 
nS— P 2 N 1816, 2116 >10/15 À 0,2 | 30 A max 
nS— P 2 N 2763 >10/15 À 0,2 | 30 A max 
nS— P 2 N 2751 >10/20 A 0,2 ‘| 20 A max 
nS— P 2 N 1823, 2123 >10/20 A 0,2 | 30 A max. 
nS— P 2 N 2769 >10/20 A 0,2 30 À max 
nS— P 2 N 1830, 2130 >10/25 A 0,2 | 30 A max 
nS— P 2 N 5302 >15/15 A 20 À max 
nS— P 2 N 5685 15...60/25 AO | >2 O > 5/50 A. 
nS— P 2 N 5881 20...100/6000 >4 .| 15 À max. 
nS— P 2 N 5885 20...100/10 À >4 | 25 A max. 
nS— DA 2 N 6282 >750/10 A >4 20 A max. 
nS— DA | TiP 640 >500/10 A _— 10 A max. 


TABLEAU 96 
Pom > 150 W, Vou = 61.90 V 


Gain en courant 
-1 à lc (mA) 


(MHz) Observations 


50...100/5000 >0,3 | 30 A max. 

2158 # 80...160/5000 >0,3 | 30 A max. 

6...30/30 A >3 : 
>10/40 A >20 | 40 A max. 

LX 61 >10/60 À >20 | 60 A max. 
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pS— P 2 N rss 15...6025 A >2 |50 À max. pSPEP BLX 59, 60 >10/40 A | >20 | 40 À max. 
pS— P 2 6436 20...80/10 A >40 | 25 A max. S PE P BLX 62, 3 1 
pS— P 2 N 5880 20...100/6000 >4 15 À max. me Le p 2 N 6030 vs ee . : R ae 
pS— P 2 N 5884 20...100/10 A >4 | 25 À max. RE 2 N 6437, 8 20.80/10A | -:40 ‘ 
pS— P 2 N 6377 30...120/20 A | 30 | 50 A max, Le : ss 2° An 
pS— DA TIP 646 S500/10 À ne 10 À max, pS— P 2 N 6029 25...100/8000 >1 16 A max, . 
pS— DA | 2 N 6286 >750/10 À >4 | 20 À max. pS— P 2 N. 6378, 9 30...120/20 A >30 | 50 À max, 
pS— DA | TIiP 647 >500/10 A —" | 10 À max. 
nSPE P BLX 28 >5/40 À >10 | 40 À max. pS— DA 2 N 6287 >750/10 A >4 20 À max 
nS PE P BLX 34 >5/90 A | 10 | 90 A max L 
nSD P 2 N 6327 6...30/30 À >3 | 30 À max. ‘ 
nSPi P 2 N 4865 10...40/70 A >10 | 90 A max. nS PE P | BLX 29, 30 >5/40 A >10 | 40 A max. 
n S Me P 2 LES 10...50/10 A | 0,6 | 20 A max. nSPE P BLX 35, 6 >5/90 A | >10 | 90 À max. 
ns — 8 8 nSD P 2 N 6328 6...30/30 A >3 |30 A max 
2117, 8 >10/15 A 0,2 | 30 A max. _ ° 
nSMeP |2N 2819 10..50/15 A |>0,6 | 25 A max NSMeP | 2ZN10158,C < 19/2009 Lab a 
nS— P 2 N 1824, 5, [10/20 À 0,2 30 À ax n S Me P 2N1016B,C >10/5000 — 7,5 A max. 
2124, 5 ’ nS— P 2 N 2740, 1 >10/10 A 0,2 | 20 A max. 
nS MeP 2 N 2823 10...50/20 A >0,6 | 30 A max. 2 N° 1810, 11, 
nS— P 2 D ee >10/25 A 0,2 30 A max. nS— P - 2110, 11, >10/10 À 0,2 30 À max. 
ñ 2758, 9 
nSD P 2 N 5578, 9, 80 10...40/40 A | >0,4 | 60 À max. _ 
nSD P | 2N 5575, 6, 7 10..40/60 À | =04 | 80 A max. PA IA RS Sie PP TRS 
nS— P 2 N 5303 >15/10 À 4 | 20 À max. & = 7 4% 
nS— P |2N 5686 15..60/25 A° | >2 |+. 5/50 A. es 2119, 20, >10/18A | 02 | 30 À max 
n S Me P 108 T 2 20...60/10 À 30 | 30 A max. 2764, 5 
nS— P 2 N 5882 20...100/6000 | >4 | 15 À max. nsS— P 2 N 2753, 4 >10/20 À | 0,2 | 20 À max. 
nS— P 2 N 5886 20...100/10 À >4 | 25 À max. nS— P 2 N 1826, 2126, >10/20 À 0,2 | 30 À max. 
n à — Le È ù Hit 4 30...100/10 A >30 | 30 A max. 2770, 2771 
ns — 3 7>750/10 A >4 | 20 A max. nsD cC BUX 20 >10/40 À 8 40 A max 
nS— DA | TIP 641 >500/10 A — |10 A max, nSPl P |2N 5250, 1 10..40/70 À | >10 | à — 15 us. 
n S Me P 2 N 2816, 17 10..50/10 A | >0,6 | 20 A max. 
nS Me P 2 N 2820, 1 10...50/15 A | >0,6 | 25 À max, 
TABLEAU 97 nS MeP 2 N 2824, 5 10...50/20 A | >0,6 | 30 À max. 
: nS— P 2 N 5631 15...60/8000* | >1 | *> 4/16 A. 
Pom > 150 W, Veu = 91.150 V nS— P |2N 6259 15..60/8000 | >0,2 | 16 À max. 
E e : n S Me P 109 T 2 20...60/10 A 30 | 30 A max. 
ain en couran : : S— P 2 N 5630 20...80/8000* | >1 |* > 4/16 A. 
à Observation n 
[à le (mA) | (MHz) Ten nS— P |2N 5629 25...100/8000* | >1 |+:> 4/16 A. 
| nS— p 2 N 6338.41 30...120/10 A | >40 | 25 À max. 
An NT 50. 348/50A | — | 50 A max nS— P |2N 6274.81 30..120/20 A | >30 | 50 À max. 
.…120/20 A — | $0 A max, nS— € 2 N 5331 50...150/10 A 80 | 30 A max. 
S— DA | TIP 642 >500/10 À — | 10 À max, 
pSD P 2 N 6331 6...30/30 A : à 
pS— P |2N604 182:80/8000 ere nS— DA |2N 6284 CRUE 1] 2 ARE 
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TABLEAU 98 nSMeP |21N 2818 10...50/10 A: | >0/6 | 20 À max. 

nSMeP |2N 2822 10..50/15A | 0,6 | 25 À max. 
nS— P |2N 6322, 24 512/20 A | >10 | 30 A mox. 
nS— C |2N 5584 40..120/10 À 70 


(Pou 5 150 W, Veu = 151.250 V 


il Techno- Gainenc t f. . 

L- die Type / à (in A) (MHz) Observations TABLEAU 99 
a | ne | Pom > 150 W, Veu > 251 V 
nS— P 2 N 2742 >10/10 A 0,2 | 20 A max. 

2 N 1812, 3, : Gai : 
nsS— P 2112, 3, >10/10 A 0,2 30 A max. Type ue ee courant Observations 
2760. 6 / à le {mA) 2 

nS— P |2N 2748, 66 >10/15A | 0,2 |20 À max. Re EE ESS 
nS— P 2 N 2766 >10/15 À 0,2 | 30 A max. ns D BUX 25 >8/8000 15 A/500 V. 
nS— P 2 N 2754 >10/20 A 0,2 | 20 A max. nS D BUX 24 >8/12A | 15 A/400 V. 
nS— P 2 N 2772 >10/20 A 0,2 | 30 À max. ns D BUX 23 >8/16 À 30 A/325 V. 
nSD cC BUX 22 >10/20 A 8 30 À max. ns — 2 N 1814, 2114 >10/10 A 30 A/300 V. 
nSD C BUX 21 >10/25 A 8 40 À max. nS PE 2 N 3848, 9 10...60/15 A 300/400 V. 
nS— P 2 N 1833, 2133 >10/25 À 0,2 | 30 A max. ns — 2 N 6323, 5 >12/20 À 30 A/300 V. 


TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 


T Pente 


Techno- ype s C UV Ipss N less Vaux. P (MW) Fabri- : : 
i F (mA/V) à à à Observations 
logie (Connexions) Ves (V) (pF) {V) (mA) f (Hz) (nA) {V) T (eC) cant 
JN BC 264, A’, Bo, 25(>3,65)/0 1,2r >0,5 2.12 (8) <10 30ds  300/25a TI  (@ < 40 nV/V/Hz à 10 Hz. - Inss > 
CA, D‘* (E) 7e 30gs «2, 3,5, À 5 et **7 mA. 
 — 
JN BF 244 (B)  3..6,5/0  O,85r  0,5..8 2.25 L <5 30dg  200/25a TI Amplificateur V.H.F. - r. — 10 KO à 
BF 245 (E) 4e 30ds 200 MHz, C, = 16 DF. 
JN BF 246 (B) 25/0  2,5r <10 10.300 _— <5 25dg 250/25a TI Amplificateur V.H.F. 
BF 247 (E) <12e 25ds 
JN BF 256, A‘, BO, 54,5/0  O,7r <7,5 3.18 7,5/800 M <5 30ds  250/25a TI GP — 14 dB à 800 MHz. - Inss = *3...7, 
CA | (E) 30gs O 6.13 et À 11.18 mA. 
JN BF 348 (P) 6.15/0  1,5r <6 10.60 1,4* <5 40dg 260/25a TI . *A190 MHz: GP = 20 48 à 1 MHz. 
MND* BEF 350 (S) 10/4 O,02r <5* — 6/1 M  <100 15ds 360/25a TI CE SE 0 AR 
MND* BF 351 (S) 14/4  O,02r 1.5 Æ 34A  <20 24ds 360/25a TI St Lt AD on 
MND* BF 352 (S) 14/4  O,021 <2* _— 45A  <20 24ds  360/25a TI @F 351, 3). - [1 0,8..5 V pour 
MND* BF 353 ((S) 12/4 O02 <3* = 3/1 M  <20 24ds  360/25a TI gate 2. - À A 500 kHz. 
JN BF 800, 1°, 20 >0,25/0  O4r <6 0,3...1,2 (5) 0,5 pA 25dg  300/25a TI G@ 30, *12, D 8 et GF < 20 nV) 
: R NHz à 10 Hz. - Ioss < “1 et 
JN BE 805, 6  (P) 3..5,5/0 r <6 3.13 (55) <2pA 30dg 300/25a TI dia 
JN BF 808 (P) 0,8...2,5/0 <O04r ‘ <5 1.6 C) <0,05 20dg 300/25a TI €) < 5,5 et nV/VHz à 10 Hz. 
JN BF 810, 1*  (P) 5.9/0 <18r  <6 5...20 (5) <0,03 30dg 300/25a TI Ha 20 et GD < 13 nV/ Hz à 
JN BF 815, 60 (P) 10..20/0 <2,8r <6 15...40 (85) <0,1 © 30dg 300/25a TI 10 Hz.-I6ss < *0,1 et [10,25 nA. 
JN BF 817,8  (P) 15..25/0 <3,5r <5 10...40 (D)  <0,03 25dg 300/26a TI (< 10 nv/VHE à 10 Hz - “less < 
MND . BFQ 10.16 (T)  >1/1 = <8e 0,5..3,5 0,5.10 = <0,1 30ds . 250/75a RTC : Dans l'ordre du à de type : AID — 
+ ne | 30dg au total $: Vo Po, do, 50 uvre. 


éd mm mm 


MND - BFR 29 {K) 56* <0,7r 25 10.40  <50 <0,01 30ds  200/25a RTC “In = 5 mA.- © A 200 MH. 


; : 
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Type Ë C Ve 1one | P (re Fabri- : 
rer. k F 6 ©) a ot 
BFR 84 Le as 0,03r lom 4/500 M| <105 25ds ES RUE 500 MHz, GP = 12 dB. - 

50 mA +6gs 0 les deux gates (protégés). 
BFS 28 EE 0,025r ee. <4/200 M| <1 20ds Es *Gate I. - [] Gate 2.- GP = 18 dB à 
= 4,5e +8gs 200 MHz. 


| 10 ne en) 5r re Er) EE Psat < 100 Q, Ip,;s < 0,8 nA. 
| 11 ne en) re Er) EE Psat < 150 Q, IDe;; < 10 nA. 


BFW 10 3,5...6,5/0 2,5/100 MI <0,5 30ds ei | k 
30dg Pente > 3,2 mA/V à 200 MHz. - 
Bruit < 75 nV/4/Hz à 10 Hz et 
en ” É ” FE d #4 a ep Se . 
30dg | 


BFW 12 150/110a } €) < 500 nV entre 0,6 et 100 Hz. 

BEN 13 ) # 150/110a ID = 200 LA. 
F 54, 5°, 60 

(P) se 150/25a ‘| < 100. *40 et D 20 nv/Y/Hz/10 Hz. 

BFW 61 (P) ss ae 300/25a Ce < 6 DF.- Usages génér. < 10 MHz. 

BFW 96 (P) 200/25a @) à In = 5 mA. -(L)r. > 100 GQ. 


IpM — 50 mA, p = 65 (> 30) kQ à 
1 kHz, CO < 4 pF. 


350/25a Psat < 25 Q,t < 5 ns 
350/25a Psa < 40 Q, t, < 5 ns. 
350/25a Psat < 60 Q,t, < 7 ns. 
200/25a Psar < 100 (2, Inorr <: 1 nA. 


400/25a @) à Ip = 10 mA.-([1) 1,2UV > 10 Hz. 
200/25a *A 1 kHz, attaque par 1 MQ. - [] A 25 °C 
200/25a amb. - CA 680, 2, 4 : Boîtier TO 5 : 
200/25a CA 681, 3, 5 : TO 18, 


Type 


(Connexions) Observations 


300/25a *VP = 1...2 V, Ipss > 3 mA, s — 10/0. 
300/25a “Ve = 2.5 V, Inss > 15 mA, s — 30/0. 
300/25a Psat = 50 et *40 (2. - Ipss > 15 mA. 
300/25a Psat < 30 (2. 

300/25a Psat < 25 Q. 

300/25a sat < 30 Q, IDerr < 0,4 nA. 


de 52 mW par °C 
Psat = 40.60 (2. 


| *A 25 °C au boîtier, et à diminuer 
o 


*A ID = 40 mA. - GP > 8 dB/50 MHz. 


‘de 50 mW par °C. 


*A 25 °C au boîtier, et à diminuer 
Psa = 4.12 Q 


250/25a î *0,3 V min. - 
250/25a i *0,3 V min. - [ 
250/25a i *0.8 V min. - 
250/25a i Pur < 650 €. 


ee 0,7..4,5 .|0,5...10 . 30gs 250/25a | Sesc |AVG = 25 et *20 mV, ou 80 et *50 pV/ 
<2r ..°C. 


IT 108 («c 
IT 109 (© 200 25e }{ *a 400 MHz, GP > 10 dB. 


ITE 4391, 2* (C) : 200/25a << 145, *65 
das sat À t 110 Q. - 
ITE 4393 (C) ‘[ 200/25a } : *VP < 5 V, ss > 25 mA. 


M 100 (M) 1...2,2/0 6,8e 1,5...4,5 20ds 300/25a Silx | IDM = 20 mA. Ip < 1 nA àVGs =—10V. 
+60gs Psar = 150 Q. 

1,5...3,3/0 > Pen 300/25a 1DM = 20 mA. Ip < 1 nA àVGs =—10V. 
10 Ta 60gs Psat = 100 (2. 

Ee 9 | <4r <0,2 nA os * 30ds 225/25a Silx Psat < 100 (. - “Diode Zener de gate. 

<0,5r <0,1 nA 0,1* 30ds 225/25a Silx | Or < 1,2 Kk(2. - *Diode Zener, de gate. 
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Type 
(Connexions) 


C Ve las Vrmax P Gr Fabri- . 
(pF) (V) (nA) {V) cant Observations 
| T (°c) 
0,7r | -3..-6 | 100 pA 0,01 30ds |500/25a | Six |inm — 50 mA. pu — 150 (<200) Q 
<4e (< 200) (< 0,1) 30gs au total à VGs — —20 V, In = 100 uA. 
>1/—10 7r 73: 0,1 nA 0,01 30ds 225/25a Sitx | IDM = 50 mA, pu — 150 Q à Vos — 
1,5e (<10) (<1) en. a GI —1$ V, Ib — 1 mA. 
>1 | >12"| |<20r | | -2 [<10 na A] — | [<o5 | 30ds | 3ods P000/25a | *ID = 10 mA. -Psx < 15 Q. 
= 2—10 0,15ds| >— 2 Le nA En 30ds 600/25a GI Eu, = 25 (< 50)Q.- 0 P = 1,5 W.- 
) Sans connexion de boîtier, Cys = 
10r (<1) 35gs 10 PF. 
Ps El 5r 3... 0,5 nA 0,03 pA ue | EE ÉE — 50 mA, Par — 150 (2. 
El (<10) (<3) ue | EE FA = 0,15 DF. 
se —3...—6 0,1 nA 0,1 pA 30ds 325/25c InM =.25 mA, Psa = 500 (2. 
(<10) (<1) 25gs 2 * Ca = 0,15 PF. 
>0,5/—10 3. 0,5 nA 0,03 pA | 30ds 2 x IDM = 25 mA, Pr — 150 Q. 
(<10) (<4) 40gs 112/25a AVos — 70 (< 200) mV. 
MEM 554 12 (>4) 0,02r : 1,5 3.30 |3,5/200 M| <0,10 20ds | 150/25a “Pour gate 1.- [] Pour les deux gates. - 
+4 (G1) 5gs* (<-4) |Ve2 +4 20gs Gain 18 dB à 200 MHz. 


MEM 556 (E) 100/25a (el }{ *A ID — 5 mA.- Vy = Va = 50 
MEM 556 CO (L) GI et [1.45 V max. 


[ 


100/25a 


*A ID = 10 mA. - [] A 200 MHz, 
MEM 557  (K) 225/25a | Gi | | PTT TE CURE 
MEM 557 CA (K) 225/25a | Gl #5.:—10 V max. 
MEM 560 (E) 300/25a GI *AID = 5 mA.- Vis = Vya = 35 
MEM 560 CO (L) 200/25a GI | re 30 V max. - Pa < 150 et 
MEM 562 (K) 225/25a0| Gi sd nn pi ce 
MEM 562 CA (K) 175/25a | Gl | Va = +30 V max.” PT 
MEM 563**  (K) 225/25a Gi “boss < 160, A 170 et **120 ns. 
| *A ID = 10 mA. - [] Deux gates. 
MEM 564 C (S) >8" | 0,027 420ds | 225/25a | GI Aa 200 MHz, GP > 15 B. - 
MEM 571 C (K) >8* | 0,32r 420ds | 225/25a | Gi a SES on — 6 


Type 


MEM 616 : | 360/25a 
MEM 617 : 360/25a 
MEM 618 S) , 360/25a 


MEM 655 225/25a 


MEM 806 { 300/25a 
MEM 806 À 4,5 300/25a 


300/25a 
300/25a 
300/25a 


MFE 2093 ) 2 j 300/25a 
MFE 2094 ; 300/25a 
MFE 2095 300/25a 


0,6. 3/0 <—8 <0,01 20ds 200/25a | Moto 
+20gs 
MFE 3006, 7, ca 25ds 300/25a 
+35gs 


200/25a : 
200/25a 
200/25a 


MPF 108 F 2 LS 310/25a 
MPF 109 " Le » , 310/25a 
MPF 111 u | # “ | 200/25a 
MPF 112 { ee ie e 200/25a 
MPF 120.2 «) 500/25a 
MPF 161 ) ss ds is 310/25a 
MPF 820 . 625/25a 


Observations 


-*A ID = 5 mA, VG: = 4 V.-[] Pourle 


deux gates (protégés). - Vos = +6V 
max. - GP > 18 dB à 100 MHz 


*A ID — 10 mA, VG = 4 V 
200 MHz, GP > 16 dG.- [] Con- 
version. - À In = 5 mA, VG: = 
4 V,44 MHz. - VGs — +6 V max. 
pour les deux gates. 


CO À 100 MHz, GP > 
18 dB. g 

*A ID = 5 mA. - Psy < 200 A, - 
}{ Vag — Vos — 40 V max. 


*A ID — 10 mA. - [] Caractéristiques 
communes aux trois types. - À Pour 
les deux gates (protégés). **A 100 
MZ. - [0 À 200 MHz. - À À Conv,. 
< 200 MHz. 


; VGs = —50 V max. - Cys — 4 pF. 
— Poor — 1,3..2,5 KQ2. 


IomM — 20 mA, p — 0,3..1,5 kQ à 
Vos — 0, Vos = 10 V. 


€) Voir MFE 120, 1, 2. - 
À Pour les deux gates. 


* > 1,6 mA/V à 100 MHz. 


: | VGs = —25 V max. - Cys = 4,5 PF. 


pe = 100 KA à Vos = 0 


*A 100 MHz, s > 1,6 mA/V. 

*A 100 MHz. 

Ce = 4,5 pF. 

* > 0,8 mA/V à 100 MHz. 

<*) Version plastique MFE 120.2. 
*A 1 kHz, Ron = 1 MA. 

*A 100 MHz, GP = 11 dB. 
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Fabri- 
cant 


Observations 


Type Pente À C . Ve À ÎGss Vmax 
(Connexions) AND à | (PF) (V) à (nA) () à 
<10 >5 <10 30dg 500/25a | NS Jose < 100 Q. 
<10 >5 <100 20dg 500/25a NS |psæ < 100 £2. 
P 1086, 7° (C) 3.8/0 | <45e <10 >10 30dg 300/25a cu Page ; ÿ 150 Q. - “Ipss < 5 mA, 
PF 510, 1 (M) — .<10 >5 (*) 500/25a sat < 200 Q. - (*) Voir NF 510, 1. 
SU 2080, 2081° >1,5/0 | <18e 300/25a | Amel |AVos < 15 mVet < 35 (* < 60) &V/°C. 
AS < 10 %. 
SU 2098 (T) >0,7 à | <7e 2/100 30dg | 300/25a | Amel |P > 65 kQ à 0,2 mA, 1 MHz. 
SU 2099* (T) 0,2 mA 2r (total) AVGs < 10 et * < 25 uV/°C. 


SU 2365, B° (T) 400/25a AVG < 10 et *5 uV/°C. 


SU 2366 (T) 400/25a AVG < 10 mV, < 10 mV/°C. 

SU 2367 (T) 400/25a AVG < 10 mV, < 25 uV/°C. 

SU 2368 (T) 400/25a AVG < 15 mV, < 25 uV/°C. 
/ 


SU 2369 (T) 
SU 2365..9 (A) 


AVG < 20 mV, < 40 uVISC. 
Bruit < 15 aV/ Hz à.1 kHz. 


AVG < 15, *20, 30 mV et 10, *25, 


[I 50 a V/°C. 


TD 5902, 3°, 4 300/25a | Amel AVG < 5, *5, [ 10et À 15 mV ou 
5A (T (total) 5, *10, [1 20 et À 40 uV/°C. - | 
TD 5906, 7°, 80 300/25a | Amel @ Voir TD 5902.90, respective- 
SA T SE a ment, pour caractéristiques et li- 
TD 5902...9 A Amel mites de dérive. 


TIS 25 (mn 1,5...6/0 5/100 <0,25 300/25a | Ti 
TIS 26° (T) ! re es 
TIS 270 (T) 600/25a b 
TIS 34 <2r 30ds .| 200/25a nm > L3kQep > 5 KO à 200 MHz. 
#3, 5/0* | <6e _ 30gs -* > 3 à 200 MEz. 


5, *10 et [1 20 %. 
5, *10 et ©] 15 mV. 


] 


(l 


Pente P (mW) ; 
Type C les V Fabri- $ 
i A/V) à max 
(Connexions) Jet (pF) (nA) T Éc) cant Observations 


TIS 58 (B) 4/0 ! <3r 2.8 <4 25ds EI 2 VDs = VDG — 25 V max. 
TIS 59 (B) 4,8/0 | <3r 6...25 <4 25ds 200/25a Ca < 6 PF. 
<4&r <2 25dg 360/25a Fournis en paires adaptées, 
<8e à —15 V 25gs AVGs = 5, “10 et 15 mV à 0,5 mA. 
- Alpss = 5, *10 et [] 20 %. 


<Br 30ds 360/25a Paat : < 250. -t < 3ns. 
<8r 30ds 360/25a î < 40 < 4ns. 
<B8r <2 30ds 360/25a TI < 60 Q < 10 ns. 
: >0,1/0 | <6e <4 20gs 300/25a Gate relié au boîtier. 
>1/0 | <17e 300/25a Gate relié au boîtier. 
Je 300/25a *A 1 kHz, VGs — 0, Ryen = 10 MO, 


>0,06/0 
>0;18/0 


Gate relié au boîtier. 
Gate relié au boîtier. 
Gate relié au boîtier. 
Gate relié au boîtier. 


300/25a 
300/25a 
>0,5/0 300/25a 
>1,4/0 300/25a 


U P 2...7/0 | <4r 2.20 <2 25gs 200/25a e > 20 k@2 à Vos = 0. 

U P 3..8,5/0 | <1r £ 3...30 2/100 MI <1 25dg 200/25a 15 dB/100 MHz. - C, < 4 PF. 

U 197 (U) >0,2/0 | <2r 300/25a Cap». entrée : < 7 DPF, 

U 198 (U) >0,6/0 | <2r 300/25a Psat : < 1500 Q. 

U 199 (U) >1,5/0 | <2r 300/25a i < 650 Q. 

U 200* (U) 1800/25c } Psat < *150,01 75 et À 50 €. - 
U 2010, 2A (U) <Br 1, ‘5.5 1800/25c A Vr < 10 V, Ipss = 30.150 mA. 


15...40/0 | <6r 3,5...8 50.110 <1 5Odg 800/25a* 0,5 W sortie à 100 MHz. - Ce <25 
20...50/0 | <6r 6...10 <250 "<1 50dg | 800/25a* } pF. - *3000/25c. : 
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Type N € s N less Vmax P (mW) Fabri- 
(Connexions) 6 ( L (V) + ÉC) mn Observations 
à AÏp = 5 **10et [10] 15 % à Vas.= 0.- 
AVGs = 5, #10, 15, **20, [10] 25 V. 
50gs 300/25a Silx et 10, #25, [] 50, **75, CJ[] 100uV/°C 
50gd à ID — 0,2 mA. 


a ss 400/25a Psa << 5 et * < 10. - *Inss > 100 mA. 
400/25a Î Psa: < 6et * < 12. - *Inss > 100 mA. 
80. .200/0 10 W/25a Ps < 10 Q, Ce < 35 pF. 


U 248, 1,5r 0,6..4,5 |0,03..0,5 L1/100 <0,003 godg 500/85a | Six |A4$ <3et DAS %.-AVG — 
t À 15 mV, ou < 5, *10, 
de m É 25/0 pp he À # Que 
U 252, 3' 10à |<1,2r 
<5e AS < 5 %. - AVG < 10 et * 15 mV 
ou < 20 et * < 40 uV/°C. 


CCC |Cececc 


800/25c Silx tr < 6 ns à ID — 20 mA. - C. < 18pF. 
1800/25c | Six [tr < 6ns à In — 10 mA.-C, < I8PF. 


<Br 
<Br re 5 
<8&r HS 1800/25c Silx t, < 10 ns à In — 5 mA. - C, < 18 DFE, 
"> 4/0 À _ 0,5...5 <0,005 25gd 300/25a | Amel |Rés. entrée : 100. TQ. 
10.50 <5 200gd 800/25a |Amel {Ps < 400 Q. 
U 1837 (c) 4,5..10/0 | <2e <8 4...25 —_ <1 30d 300/25 Amel |Amoliñication HF. 
U 1837 E (C) <2r 0,5...8 4.25 3* C1 3048 300 /26n NSc an MHz, GP > 15 dB. - [ Ints, 


U 1897 Lac 300/25a & < 10 ns. 

U 1898 _ ( 300/25a t < 20 ns. 

U 1899 300/25a tr < 40 ns. 

U 1994 We ne 300/25a Gain 18 dB à 100 MHz. 

U 1994 E FR 300/25a *A 400 MHz, GP > 10 dB. 


500/25a Psa < 30 (1. 
500/25a Psar < 75 (1. 
300/25a Psar < 60 A1. 
300/25a Psar < 150 Q. 
300/25a Ce < 8 PF. 

300/25a *A 200 MHz. 


1500/25 c. 
N 500/25a 1 kHz, 
N 500/25a . 
N 500/25a + 
N 500/25a 1 kHz. 
N 3 300/25a }{ *S — 0,3..1 mA/V, Vr < 5 V, 
N 3 300/25a IDss — 0,2...1 mA. 
N 3 a ee 350/25a } *S > 0,5 mA/V, VP < 2,5 V, 
N 3 350/25a { Ipss > 0,1 mA, 
2 N 3084° 0,4...1,2/0 Ar 5 (<10) |0,8..3 2/1000 0,03 30ds 400/25a | Crys | Boîtiers *TO 5 et [1 TO 18. -p = 100 
2 N 30850 2gs (<0,1) 15gs 20) kQ à Vas = 0. 


2 N 3086 0,4..1,2/0 | 1r 5 (<10) |0,8...3 2/1000 y Fe 400/25a | Crys | Boîtiers *TO 5 et [| TO 18. -p — 100 
2 N 30870 2gs 5gs G 20) kQ à Vos = 0. 

2 N 3088° 0,3...0,9/0 | 1r 3 (<5) |0,5...2 0,5** 0,05 400/25a | Crys | Boîtiers *TO 5 et [] TO 18. - **A 
2 N 3089 (6) 2gs (<3) (<1) 10 Hz..1$ KHz, RG = 1 MA. 

2 N° 3088 A° 0,3...0,9/0 ue 3 (<5) |0,5..2 0,1** 0,05 400/25a | Crys | Boîtiers *TO 5 (0) et [] TO 18 (0). - 
2 N 3089 A (<0,5) (<0,1) **10 Hz..15 kHz, RG = 1 MQ. 

0,05... <3,5r 0,035... 20gs 300/25a *Pour le 2 N 3113. 
0,1 te <2r 0,115 20gd 50/25a° 


<10 300/25a 
<10 300/25a A 1 kHz, Ip =: 1 mA, RG = 1 MQ. 
<10 300/25a 
<10 300/25a **F, < 5 dB à 10 Hz, RG = 10 MA. 


20/25a 
(unité) 

40/25à 
(total) 


AV, = AS = Alpss = 5, *5, [3 10 et 
Ti *+*20 %. 
AVGs — 15, *20, -40, **50 mV à 
In = 0,3 mA. 


0,6...1,8/0 <10 20ds 


20gs 
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Pente 


(mA/V) à à à Observations 
Vas (V) 


300/25a } *S — 0,25...1 mA/V, VP > 2,5 V, 
300/25a { Inss = 0,2...1 mA. 

300/25a *S — 0,6...2,5 mA/V, VP < 7 V, 
300/25a }{ Ipss — 0,5...2,5 mA. 


300/25a : - | Boîtiqrs TO 72 (P) 
300/25a è FP (G). 
300/25a . P = 150 mW max. 


300/25a de ie de 


300/25a . | Courants de cut-off 
300/25a 0,4...2,5 nA. 


*A 1 kHz, VGs = 0, R6 = 1 MQ. 


300/25a -C, < 6pF. 


300/25a 
300/25a | 


300/25a 
300/25a 
300/25a 


EL *A 100 Hz, Vas = 0, RG — 1 MA. 


300/25a A 20 Hz, Vas = 0, RG — 1 MQ. 


V Ro 
: ©: : 


sh=0=PRO-R 
a 


09, °9 
N © 


V 
i ©: 
a 


2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 


2° 
NS 00 


300/25a 


400/25a Boîtiers *TO 5 ct 


40/155a | 


*A 1 + 0,2 kHz, VGs — 0, 


40/155a HET 


40/155a 


7 1,2...3,5/0 0,9...4,5 300/25a €) 0,1 uV/4/Hz à 20 Hz, Vos 
p = 400 (> 65) kQ. 
2 N 3608 1 0, 8); SL —4...—6 5 nA _ r, > 10TQ] 25ds 350/25a GI p = 40 (< 20) kQ à In = 1 mA. 
<Bgs (<30) +460gs |1000/25c *A ID = 1 mA.-Ca = 29. 


Type : Es ls Vox | P (MW) | fabri- ac: 
(Connexions) (nA) {V) £ (0) gant servations 
1,4...2,8/0 ch gr 3,5 (<6) > 100TQ Fe 300/25a Silx [se — 100 Q. - InM — 20 mA. 
60gs e > 8 KO à Vas = 0, 


(*) 350/25a Se 

(*) 350/25a @) < 150 nV/VHz. 
se (*) 350/25a ee ur, 
>0,5/0 |<1,2r C) [350/25a ; oîtier 72. 


0,9...1,8/0 | <0,8r 4*/1000 0,1 pA 25ds T200/25a IDM = 20 mA. -p — 80 (> 40) kQ. 
(<1) +10gs - *VGs — 0, RG = 3 MQ. 
1,5...3/0 ne 8r FD 4*/1000 0,1 pA 20ds 200/25a | Moto |Ipm = 20 as -p = 33 (> 15) kQ, 
<8e (<1) +10gs - *VGs = 0, RG = 


&w 


MQ. 


2 N 3819 2...6,5/0 | <4r F 0,5...7,5 25ds 200/25a e > 20 KQ à VGôs = 0, - In «< 2 nA 
<Be 25gs à Vos — —8 V. 


2 N 3820 0,8...5/0 | <16r 0,3...15 200/25a pe > 5 KA à Vos — 0. - In < 10 A 
<32e à Vos = —8 V. 

2 N 3128 0,5..2,5 |<5/10 <0,1 300/25a 6 > 100 KO à Vas — 0. - In < 0,5 nA 

53 5J0* “ à Vas = —4 V. - * < 100 MHz. 


3...6,5/0* | <3r 2.10 |<5/10 50ds 300/25a pe > 50 kQ à Vos — 0. - In < 0,5 nA 
<6e 50gs à Vos — —6 V. -.* < 100 MHz. 


._8,5...6,5/0 | <2r 4.20 |<2, sh 30ds 300/25a A 200 MHz Vos — 0:S > 3,2 mA/V 
il EE Eu re > 1,2 kQ, p > 5 KQ, 


2 N 3824 [<o1 | | 300/25a | Our < 250 Q. - Vas = 50 V max. 


2 N 3909 (a) 5/0 = LE 15 += Es 300/25a pb > 10 kQ à Vos = 0.- In < 10 A 
= 09° 20gs à Vas — 8 V. - *A 10 MHz. 
3921 (T) >1,5/0 | <2,7r 1 <0,25 250/25a AS < 5 % AVas < 5 mV ou < 10 et 
LL <18e (total) +25 UV/°C. 


AVos = 5, *10, [] 15, **20. 25 mV 
| ou 10, *25, [1 50, **75, C)[) 100uV/°C 
<4e <4 <0,1 250/25a | Amel max, - AS < 3, *5, [] 5, **10 
(total) OR 15 %. - Alpss < 5, *5, s 

#*#10, [ID 15 %. 


Techno- Type 

logie (Connexions) 
JN 
JN 2 N 3968 

(P) 

+JN 3972 
JP 2 N 3993 
JP 2 N 3994 (P) 
MNE 2 N 403 (Q) 
MND | 2N 2039 (Q) 
MPE 2 N 4066, 7° (N) 
2 X 

+JN 2 N 4082 (T) 
2 X 2 N 4083* (T) 
JN 2 N 4084 (T) 
2 X 2 N 4085 (7) 
JN 2 N 4091, 2* (U) 
JN 2 N 4093 (U) 


BE 


{V) 
< 5e 


>2/0 |[<1,3r 
<5e 


<1,5/100 |<0,1 


>1,3/0 |<1,3r <1,5/100 |<0,1 


(P) 6..12/0 | <5r 4...9,5 25ds 300/25a Psat < 1500, ID < 1,2 nA à VGs — 10 V. 
<16e 25gs 


5,5 


<5r 1. 
<16e 


>1,5/6 | <2,5e 
>1,5/6 |<2,5e 


>1,5/15 ul <1 nA <0,003 


: ii DUR nu 


— <5r 5.10 >30 — <0,2 
— <Br 1.5 >8 — <0,2 


4/100 M 25ds 120/25a |TRW |Gain 20 dB à 100 MHz. 
4/100 M 25ds 120/25a |TRW |Gain 20 dB à 100 MHz. 
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Observations 


30dg 300/25a |Amel {| > 30 KQ, ps < 400 Q, ID < 1 nA 
30gs à Vos = —5 V. 
nr = HA e > 65 kQ à In — 0,5 mA Es < 700 Q. 
nr HA ID < 1 nA à VGs = —3 V. 


e > ‘200 kQ et S = 0,95...1,45 mA/V 
à In = 02 mA. 


30dg 
30gs 


300/25a |Amel 


1800/25c : < 300Q1€t, : < 10 ns. 
1800/25c sa : < 6 Qt, : < 15 ns. 
1800/25c Psat : < 100 1, : < 40 hs. 


25ds 300/25a Psa < 3000, ID < 1,2 nA à VGs = 10 V. 


25gs 


*S > 2,5 mA/V. - Inm = 200 mA. - 
t, < 30 ns. 


Amel ÎAS < 5 %, AVGs < 15 mV ou 10 et 
*25 uV/°C. 


AS < 5 %, AVGsS < 15 mV ou < 10 
et *25 uV/°C. 


30ds 
>25gs 


600/25a 
1700/25c 


Moto 


50gs 250/25a 


(total) 


40ds. 210/25a *Vr = 2,.7 V, Inss > 15 mA. - 
40ds 210/25a }{ &, < 10, *20 et [] 40 ns. 


Amel 


Type 
Î Observations 


20 Typss «A IGss < 1 
200 kKQ ë » 
100 kQ pA à Vas — —20 V. 


= 1 MQ. 


Fe 300/25a ‘ ; 
Le = 300/25a k ) Types « A » : 2,5 dB à 100 
de 300/25a Hz..RG = 1 MQ. - C < 6 DF. 
3.7/0 | <2r 3.18 <5* <0,25 30gs 300/25a Gain > 10 dB à 200 MHz. - *200 MHz. 
2.8/0 | <2r 2...20 <0,5 30gs 300/25a - Ce < 6pF,r, > 12 kQ à 200 MHZ. 
: 


0,5...5 30ds 300/25a | Amel 20 kQ. 


S 30ds 300/25a | Amel 20 kQ2. 
0, 30ds 300/25a | Amel 20 kQ. 


15 
0,6...1,8/0 | <2r 0,2..0,6 |<1/1000 | 50dg 300/25a | Silx |e > 200 kQ, pur < 2,5 kQ, In < 50 pA 
<6e 50dg à Vos — —S V. 
0,8...2,4/0 | <2r 0,6...1,8 1/1000 50dg 300/25a Sitx pe > 65 kQ, ID < 50 PA à VGs = —5 V. 
<6e 5046 - Complémentaire à FP 4339. 
1,3...3/0 | <2r 1,2...3,6 1/1000 50dg 300/25a Silx e > 33 KO, > Ip 50 pA à Ves - 5V. 
<6e 50ds - Complémentaire à FP 4340. 
2.4/0 } <2r 1/1000 50dg 300/25a Silx le > 15 kQ, pu < 800 Q, In < 70 pA 
<6e 50ds à Vas — —10 V. 
(°) 25dg 200/25a 
>1 à <2, Sr ES <10 nA <0,01 25ds 300/25a | Moto | Im = 30 mA. - In > 3 mA à Vos = 
= 2 mA | <6,5e +75gs 800/25c +10 V. -t, < 65 ns. 


167 


c Ve LE Ices Vmex | P (MW) | Fabri- pRues 
(PF) (V) p (nA) (V) À cant servations 
- T (°C) 
>1 à | <2,5r <5 nA <0,01 25ds 300/25a . IDM = 30 mA. - In > 2 mA à Vos — 
19 = 2 mA | <5,5e . +75gs 800/25c 10 V. -t, < 95 ns. 
1..4/—10 | <5r —3..—5 | <5nA 30ds 250/25a IDM = 100 mA. -Ip > 30 mA à Vos — 
<12e —30gs —20 V. - Piat < 300 Q. 


<10 200/25a €) < 190 nv/yGz. 
<1 300/25: 
= ge Lu Vo <a vie 


<0,1 Psar © < 30 Q, | Ce < 14 PF. 
<0,1 < 60Q. |t, — 15 ns. 
<0,1 <100 Q. = 0,1 nA min. 


4,5...7,5/0 | <0, .…. <4/400 M] <0,1 300/25a À 400 MHz : Gain > 10 dB, re > 1 kQ, 
450/125c e > 1 kQ, S > 4 mA/V. 
; *P = -175/25a et 350/25c. 
400/25a @) Voir U 240.3, respectivement. 


2 N 4867 0,7...2/0 | <5r 0,7...2 0,4..1,2 |<1*/1000 | <0,25 do 300/25a 6 > 650 k£. - *RG — 10 MQ, Vos = 0, 
‘ <25e VDs = 10 V. 

2 N 4868 1.3/0 | <br <1*/1000 | <0,25 40 300/25a Silx_ |o > 250 kQ. - .Ro — 10 MA, Vos = 0. 
<25e VDs — 10 V. 

2 N 4869 1,3..4/0 | <gr 2,5...7,5 |<1*/1000 | <0,25 408 300/25a Silx | 6 > 100 kQ. - .Ra = 10 MQ, Vos = 0, 
<23e VDs — 10 V. 


800/25a VGs = 100 V max. (75 V max. pour 

800/25a 2 N 4885, 6).-S < 1et [] 1,5 mA/ 

800/25a V, 6 > 100 et > 50 KkQ, 

800/25 Ce < 15 DF. - *A 1000 Hz, 

É00 Ba RG — 1 MA, Vos = 0, Vns = 
50 v. 

800/25a 


S 


0-0 


Rem 


© 


. 


vue Observations 
800/25c #15? Q; VB correspond à 


800/25c <20 Q. ID — 1 nA, 
809/25c <40 Q. 


5: <75 Q,t, : <20 ns. 
led <150 Q. <75 ns. 
1. 3 ,5/0 | <25e 3/100 i 


*S — 1,5..5 mA/V, Ve < 2,5 V, 
>1/0 | <25e 2/1000 200/25a Fe Ipss — 1..3,5 mA. 


. 


4 0 
N 5045 1,5...6/0 Eu <5/10 <0,25 250/25a* *Unité, - [] Total. - p > 40 kQ. - 
N 5046** 400/25a0 AVas < 5, ##10 et [i[115 mvV, - 
N 504700 AS = Aïpss < 5, **10 et [11120 %. 


4,9...10/0 | <2r 4.25 |-4/400 M| <0,25 AE Amel |A 400 MHz : Gain > 12 dB. - A 200 
<6e MHz, Gain > 15 dB, S > 1 mA/V, 
fe > 1,2 kQ, p > 6,5 KA. 
N 5103, 4* : 0 | <ir <4 1.8 25dg 300/25a Ints { *S > 2 mA/V, Inss — 10.30 mA. | 
N 5105 : <îr <4 5.15 25dg 300/25a Ints | -O A 100 MHz. - CG < 5 PF. | 


US Esat € 75, *100, [} 150 Q. - toss < 
) æ 500/25a 21, *42, D 75 ns. - Ce < 25DF. 
us ; 200/25a Ints* Ce < 20 pF. - *Amel. 
2 N 5196...9 1.4/0! <2r 0,7... ES 00 <0, 03 50Odg 500/85a Sitx Apariage : voir U 248.51, respectiv. | 
<6e 50Ogs (total) 
4,5...7,5/0| <îr ES 30dg | 360/25a S > 4 mA/V à 400 MHz. - Gain 18 dB 
<4,5e 4/400 30gs | 500/25c à 100 MHz et 10 dB à 400 MHz. 


360/25a Ce < 4.5 PF. 
360/25a C; < 4,5 pF. 
360/25a Ce < 6 pF.-* >.3 à 200 MHz. 


>0,9/0 dés 2,5/100 300/25a *S — 1.3 mA/V, Inss — 0,8. 
>1,5/0 An 2,5/100 300/25a 1,6 mA, - [j S —2,2...4,5 mA/V, 
2.4/0 - me 


: 2,5/100 300/25a Ve < 8 V, Inss = 4.8 mA, - 
>2,5/0 ji 2,5/100 | 300/25a Ce < 7 pF. 


Type 
(Connexions) 


5358, 
5360 
5361, 


>1,5/0 
3...6,5/0 
4.7/0 
>4,5/0 


>0,06/0 
>0,12/0 
>0,16/0 
>0,26/0 


2,5/100 
2,5/100 
2,5/100 
2,5/100 


2/1000 
2/1000 
2/1000 
2/1000 


300/25a 
300/25a 


300/25a. 


300/25a 


300/25a 
300/25a 
300/25a 
300/25a 


300/25a 


300/25a 
300/25a 
300/25a 


250/25a 


310/25a 
310/25a 


310/25a 
310/25a 
310/25a 


300/25a 
300/25a 
300/25a 
300/25a 


310/25a 
310/25a 
310/25a 
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*S — 1,2... 3,6 mA/V, VP = 0,8 
…4 V, Inss — 0,8...1,6 mA, - 
S — 2..5,5 mA/V, VP = 2. 
7 V, 1pss — 4.8 mA. - À S — 
6,5 mA/V, VP — 2,5...8 V, 
— 9.18 mA. - Ce < 6 pF. 


2.6 mA/V, VP < 2,5 V, 

— 1.3 mA. - C, < 18 pF. 
= 4,5...7 mA/V, Ipss — 5,5... 
8 mA .- C; < 18 pF, 


#*ID — 10 mA. - [] À 450 MHz, GP 
> 15 dB. 


Ce < 5,5 pF. - Amplification U.H.F. 
}{ “VP = 3.9 V, Ipss > 100 mA, - 


Psar < 5, * < 7, D < 10 Q. 


AVG < 5, .10, [3 15 mV ou < 5, .10, 
25 uV/°C. 


.S = 1,5...5,5 mA/V, Vr = 1.7 V, 
} Ipss — 2.9 mA. - © < 7 pF. 


{ *S = 1,5...5 mA/V, VP = 1...7,5 V, 
Ipss — 2.9 mA. - C, <:7 pF. 


@) Voir 2 N 5460...2, respectivement. 


*S — 90.225 uA/V, VP = 0,7. 
} 4 V, Ipss — 50.120 A, - [} Se, 


*S — 0,2...0,5 mA/V, VP = 1,5... 
} { 8 V, Ipss — 0,4... 1 mA. - [ < 5e. 


GP > 16 dB à 100 MHz. -* < 5e, < 25. 


GP > 18 dB à 100 MHz, > 10 dB 
} à 400 MHz. - * < 5e, < 2s, 


Pente : / 
(mA/V) à à : à Observations 
Vas (V) 


Type 
(Connexions) 


2 N 5515, 6, 70, ,5..1/0 | <2 e # un ; 500/85a 
20 É (ii Vous 
*# << 15 mV ou < 5, * < 10, 


2 N 5520, 1°, 20, 5... x : 500/85a | Silx | SA SO ou 
°C. 


34, 4** (") (total) 


° 6” 7 : . RER ” : É : (di RE . Fu ue DEA 

2 N 5548 4...6,5 | <4r <0,05 25gs 360/25a TI 40.120 mA max. 

2 N 5549 6.15 ee <0,25 40gs ES TI ns 40 Q, Ce < 8 pF. 
D eur fee ous [ = [a [za oiv2e [moe ciwacse 


RCRSEET ” ee 1,5...6,5/0 | <3r 0,2...4 En 2,5 |<1/10 <0,1 30ds 300/25a De Ver = #0,8...5 et 1,5...6 V. - 
<6e 30ds 100/25a Inss = 2..5 et 4.10 MA. 
5*, 60 ou < 10, *25, [] 50 uV/°C. 
2N , 3* (P) 


2..:7/0 | <20e 5Odg 300/25a *F, < 6 dB à 10 Hz. 
30dg 310/25a F Prat = 30, *60 et [I 100 (. - C, < 


30dg 310/25a . 10 pF.- *Ipss > 25 mA. 


1/1000 50dg | 300/25a | Six . Fe , 
1/1000 50dg | 300/25a | Silx El Fi en 
1 —— 000 2 . Silx sim rCe . 


2 N 5653, 4° eur EC 5r | 3049 | 31 | 310/25a | *IDSS > 15 mA. -Pyy << 50 et * << 100 (2. 


2N 5661,2*, 2.3/0 | <4r < 50 — 250/25a AVG < 5, *10 et [] 25 uV/°C. - À À 
30 <15e Hz A 10 Hz. 


2 N 5668 2/100 M| <2 310/25a | Moto | GP > 16 dB à 100 MHz. - C.= 4,7 
2 N 5669 Lu FA is 2/100 M| <2 ‘310/25a | Moto | C< D pF © = 1,4 (<4) pF. - 
2 N 5670 .….7,5/0. ss is 2/100 M| <2 310/25a | Moto Im — 20 mA. 
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ype 


P (mW) : 
Vmax à Fabri- 

= CC) cant Observations 
nn >0,05 40dg 200/25a | Moto Fe = 0,4...1,6 mA/V, VP — 0,5. 
<1, ere 1. 0,8...4 40dg 200/25a | Moto 5 V, Ipss = 0,2...1 mA. - 0 < 5e. 
<1,5r ,5}<3/100 <5 pA 40dg 500/25a | Amel | AVa < 5, *5, [] 10, À 15 mV ou < 5. 

<3e 80gg (total) *10, [1 20, À 40 uv/°C. 
<2 pA Par ailleurs, identique à 2 N 5902...5. 


AVG < 10et *15 mV, ou < 20 et *40 
aVI°C. - A 100 MHz. 


2 N 5902 
3*, 40, 54 
2 N 5906...9 


360/25a *“Ipss < 15 mA. 
3,5. 17/0 <2r 360/25a 11 {". < 250, *300 et [] 375 Q. - 
2...6,5/0 & <2r 360/25a TI Dei en ee 
2...6,5/0 | <2r 360/25a TI CRE Pa A N\ z à z 


N ST 50* (U) 0,5.. sa <5r mn Bodi2Ea lot 1leves 20 vécues 
4 {P) 3 360/25a TI L 
JN N 6452**  (P) à 360/25a | TI Ta 2-70 ma = HP 
N 6453 (P) 20. 404 <br D A 360/25a ul ea 10 nV/V/Hz à 10 H 
N 6454**  {P}]  20...404 | <5r 5 5.. 360/25a < 10 nv/ Hz z. 
2 Æ 6483, 4, 0,5..1,5/0| <3,5r 0,7..4 | 0,5...7,5 ss nV/| <0,25 50Odg | 250/25a AVG < 5, *10. (1 15 mV ou < 5, *10, 
<20e VHzA O 25 uV/°C. - À À 10 Hz. 
ral ne se on ces }{ #*Ve = 0,7..5 V. - [] À 1 KHz. 
3 ei 200/25a *A 100 MHz, GP = 20 dB. 
4... 100/25a +A 120 Hz, 


. 
b 


>0,45*° 0,6r* 3,3 0,5...2,5 30dg 300/25a Silx “Gate 1.- [] Gate 2. - © 1 = 2,5 pF; 
0,40 1,8r° 10 Ce2 = 5,7 pr. 
>0,25* | <0,5r° <b* 0,2...2 <4/100 <0,25 50ds 300/25a | Moto | S — 0,5...2 mA/V deux gates réunis. - 
>0,2 <1,5r <8 50Ogs 800/25c “Gate 1. - [j Gate 2. 
>0,4*| <5e° <8* <4/100 <0,25 . 50ds 300/25a | Moto | S$ — 0,8...2,4 mA/V deux gates réunis. 
>0,250 | <8e <14 50Ogs 800/25c - “Gate 1. - Gate 2. 
>0,6* | <0,5r* <18* 3.9 <4/100 <0,25 50ds 300/25a | Moto| S — 1,2...3,6 mA/V deux gates réunis. 
>0,40 | <1,5r0 | <260 | 50gs 800/25c “Gate 1. - [1] Gate 2. 
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s Type È 6 Vr ; PRIS | F {mu Fabri- . ; 
(Connexions) GP) {V) ä cant Observations 
; à T e C) 
7,5 (>5) He 2r Lbom = 5/200 M | <0,05 20ds 400/25a RCA pe 18 Le 15) dB à 200 MHz. - Put = 
5,5e 50 mA +15gs 
<0,2r —83,5...—8 lom = <0,01 35ds 400/25a RCA  Josu = 180 Q. -p + 100 GQ (blocage). 
3e 50 mA +10gs | 
6 (>3) û. ai lou = 6/200 M | <1 35ds 400/25a |RCA Fais Le C> 14) dB à 200 MHz. - Pur — 
50 MA +10gs 
3 N 140 10 (>6)* de an =? lou 3,5/ 20ds 400/25a RCA | Amplif. C> 16 dB)et À conv. 200 MHz. 
3 N 1414 50 LA 200 M —8+200 - .Gate 1. - [ Pour les deux gates. | 
7,5 œ 4)* <9, a =D: 20ds 100/85a RCA | Gain 17 dB avec et 14 dB sans neutrod., 
500 M —8gs 400/25a 100 MHz. - *ID = 5 mA. 


3 N 143 (K) 7,5 (>5)* ne à 400/25a | RCA |*Conversion. - Gain conv. > 10 dB à 
200 MHz/30 MHz. 
3 N 149, 50 (L) 400/25a Ints [ps < 250 Q. - 1, < 120 ns. 


ne <6 
0,5...2. <4r 28. <5 nA 0,05 . 162/25c GI AVG < 250 mV, dérive < 70 mV entre 
= 2 mA | <12e <1 30gs 25 et 125 °C. 
7, 5 (>5) | <0,2r lou = |<3,5/ 20ds 400/25a RCA | Gain 20 C> 16) dB à 200 MHZ. - VGs — 
5,5e 50 mA 200 M 1-8gs + 15 V raax, instantané. 
<0,05 20ds 400/25a RCA | Chopper. - per" = 0,1 (< 1) nA. - 
20. Sr +6—-8gs | 270/25a Psor < 300 (2. - Paz — 10 C> D GA. 
Lee) .12 or 10.25 | 47200 M | 47200 M <0, EU | 2045 | 400/26a | | 400/26 | | RCA | 16 dB 200 MHz. - * < 7e.- [] +1-—88s. 
‘3 LE Na FE 4 | <1,5r 1,2...3,2 | <1 nA 35ds 300/25a | Moto | os < 600 et +300 {2. - [} VP — 3.5 V. 
. mA. <Be _50gsA 130/125a - IDM = 30 mA. - À 35ds. 
3 N 157, ee 4. | <1,3r 1,5...38,2 | <1 nA <0,01 35ds 300/25a | Moto | *Vps = Vo — 50 V max. - *lpss < 
1580, = 2 mA <be 50gs 130/125a 0,25 nA. - CI Ve = 3.5 V. 
7...18* 5,5e* DA re <3, ER 20ds 400/25a ES *Gate 1. - [} Pour les deux gates. - 
In = 10 mA |  O,02r* = PT ER | +1-8gs| 270/75a GP > 16 dB à 200 MHz. 


Type 
(Connexions) 


8,5...6,5* | <4r 
13 | <5r 


<0,7r 


3 N 163 , 
3 N 164 , 


<0,7r 


12r 
12r 


3 N 167 
3 N 168 


3 N 169, 170*, 
171 


<1,8r 
O) S3 A <5e 


>0,4/15 
>1,2* 
>1* 
>0,7* 


6e 


0,02r* 


C Ve Ipss F ei lGss Vmex 
(PF) (V) (MA) | 5 (n | (MA) (V) 
3,5...6,5* | <4r 1 (<10) <0,01 25ds 

<10e nA +25gs 


25ds 


6 30ds 


<0,01 


+125gs 
<0,01 


+125gs 


30ds 
25ds 


0,5...1,5 <10 nA 


—0,5...4 


P (mW) 
à 


T (°C) 


EF 
EF 


360/25a 
600/25a 


375/25a 
375/25a 


225/25a 
225/25a 


300/25a 
800/25c 


375/25a 
375/25a 


360/25a 
225/25a 
225/25a 
225/25a 


100/25a 
100/25a 
100/25a 


300/25a 
300/25a 
300/25a 


300/25a 
300/25a 
300/25a 


Fabri- 
cant 


TI 


Ints 
Ints 
GI 
GI 
GI 
Gl 
TI 


20ds 330/25a 
+6gs0 220/75a 
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Observations 


*ID = 8 mA. - 
125 mA. 


O Ip = 10uA. -IpM = 


“ID — 8 mA. - Gate protégé. 
IDyux = 50 MA, Prat — 40 (. 


Osat < 250 (1. - 
Psat < 3000), - 


*ID = 10 mA.-[ < 2,5e. 
*ID = 10 mA. -[] < 2,5e. 


Vr = #1..2 et [3j 1,5..,3 V. - Ps < 
200 Q. - t, — 10 ns. 


Psot 
Osat 


*A 


*A ID = 2 mA. - Vag = Vos = Vas 
-CA<Set[}<7pF.-t, < 30, 


À 35 et 40 ns. 


*A Ip = 5 mA.-C, < 3,5, [] 4,5et 
À 5 DF.-t, < 45, [1 50et À 55 ns. 
— Vag = Vyss MAX. 


*A In = 25 mA. - Ps < 45, [] 60 
et À 75 Q. -t, < 30, LJ 35.et 
À 40 ns. - C, < 35 et À 30 pF. 


Psar — 80, *125 et 
Gates protégés. 


Deux gates protégés. - *Gate 1.- 
les deux gates, - À GP — 


150 Q. - 


Pour 
18 dB. 
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Type c { Le Vues | P MW) | Eabri | 
(nA) (V) : Àc) cant Observations 


FE Er Een Deux gates protégés. - * Gate 1.- [] Pour 
At Er les deux gates. - À GP — 13 dB. 


[1 0,2...5 pour gate 2. - *A 200 MHz, 
ns = GP > 15 dB. - À GP > 15 dB 
25ds 360/25a PE | - **A 45 MHz, GP 


0,2...4 pour gate 2. - *A 200 MHz, 

ee bee GP > 20 dB. - À GP > 20dB 
ion). - **A 45 

25ds 360/25a Ses A 45 MHz, GP 


<2,5r 10 nA d 004 25ds 600/25a u sat < 400 Q. - [] Total. - *Gate pro- 
<2,5r 10 nA 25ds 600/25a0] tégé. 


* ; “Pour gate 1, avec VG2 — 4 V.- [] A 
40/0 <3,50 27ds 360/25a 200 MHz, GP > 24 dB, - **Conver- 
2 .40/0* 27ds 360/25a re ns MHz, Gain > 21 dB. - 
* A 45 MHz, GP > 27 dB. - Gates 
15...35/0 6. 40 à. 35ds 360/25a protégés. 
3 : CEA 5°, 2r 20ds 360/25a Pse < 20. *35, [] 50, À 70 Q, à Vos 
6e 20dg = 4 V. Gates protégés. 
0,6...2/0* <—8,5* [0,62 <1 pA 20ds 100/25a | Hita | Iom = 10 mA. - Gate 1. - (CI) 200 nV/ 
+20gs Hz à 1 kHz. 
4..11/0* <1 pA De 100/25a | Hita |Inm — 10 mA. - .Gate 1. - pu = 300 
+20gs (< 150) Q. - Emax — 100 MS. 
10* 0,02r : 100 20ds 300/25a Tosh | *ID — 10 mA, gate 1. - [j Pour les deux 
13* O,04r _ 100 20ds 300/25a Tosh gates (protégés). - À A 200 MHz. 
LR EEE pepe np M EE 
40 ea ni A <0,2r 5.25 |<5/ 20ds 375/25a *GP = 17 dB avec et i4 dB sans neutro- 
= 4 A 5,5e 100 M* +1-8gs | 270/75a dynage. - IDM = 25 mA. 


Type à C Ve 
(Connexions) (pF) (V) 


40 600, 1°, 2** 104 0,02rA 
= 10 mA 5,5eA cé mA : 
40 603, 44 10* <4/100 M <1 20ds 400/25a RCA | Amplif. et À conv. 100 MHz. - À S = 
2,8 mA/V (conv.). - *Gate 1.- [] Pour 
= 10mA |+1-8gs | 270/75a les deux gates. 
12* à _n lon = 20ds 330/25a RCA | À GP > 14 dB. - *Gate 1.- 
50 mA “60 MA +1-6gs 220/75a deux gates, 


175 


Loos Vases |; PA Dies 
. ervations 
(À) M aie 
40 559 A 2,8 (con- |< 0O,3r <5 20ds 375/25a RCA | Gain conversion 21,5 dB à 100 MHz/ 
Version) b,5e (<-8) +1-8gs |250/75a 10,7 MHz. - IDM — 50 mA. 


<5/200 MI <1 


20ds 400/25a RCA Amplif. 200 MHz, GP — 17 dB. - 
*Conv. (GP = 14 dB) et ** FI 44 MHz. 
+1-8gs | 270/75a - À Gate 1. - [] Pour les deux gates. 


330/25a *Gate 1. - [] Pour les deux gates (pro- | 
330/25a tégés). - À A 200 MHz, GP > 
330/25 14 dB. - **A 100 MHz, GP > 19 dB. - 

a IDM = 50 mA. - 40821, 3 : conv. 200 
330/25a et 100 MHz. 
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TABLEAU III. — DESSIN DES CONNEXIONS 


TABLEAU IV 


Types à usage général 


Type 


MFE 3001 


PNEe 
wo 


N 


0 
1 
1 
1 
2 


2 N 4268 


s 


ouh 


ND 


ri 


ALOUWUNDr=-00000 


82, 3 


TIS 68.70 


222220000000 00000000000000000000000 


O1 
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CLASSEMENT PAR FONCTIONS 


Transistors à effet de champ 


ONNNNNN 
£ 
œ 
oo 
œ 
oo 


2 N 3685 
2 N 5103 
2 N 5458 


DNNNEN=2ANNNNNNN 
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Hd D = md md md md md ch 


O1 On en en Un en &o 0 No 
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au 


&9 G) U) W GW) D D D D DD ND D DD D ND 
a 01 01 
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2N sos1 TABLEAU V TABLEAU VI 
U 1837 4 | ; 

2 N 5247 N 

CM 640 Types V. H.F.-U.H.F. à un gate Fypes ed gntes 
CM 641 
CM 642 
-CP 640 
CM 643 
C 413 N 


: re Type i 
Gain minimum yp Observations 


Type (dB) à f (MHz) 


TA 7152 Démodulation 

; TV couleurs 
TA 7189 Gain 28 dB à 

44 MHz 

TA 7310 Détecteur qua- 

dratique F.M. 
MEM 615 Conv. 200/45 MHz 
MEM 616 Amplif. 45 MHz 

2 SK 20 S > 0,6 mA V 

2 SK 21 S> 4 mA/V, G1 


2 N 3112, 


3 N 142 14/100 

40 468 14/100 
MEM 655 18/100 

40 559 21/100/conv. 
3 N 143 10/200/conv. 
40 467 12/200 

3 N 139 14/200 
MEM 557, C 15/200 

3 N 128 15/200 
MEM 557 16/200 

2 N 152 16/200 

3 N 154 

2 N 4038, 9 


œ ou 


wow oo 


3 N 124 
3 N 125 
3 N 126 


nrr-2220000000 


BF 244...7 
TIS 34 
BF 348 
MPF 820 


LR CES TABLEAU VII 
2 N 5668.70 


3 N 89 


ee2222z 
NPBBNN = 


Types V. H.F.-U.H.F. à deux gates 


Gain minimum 


Techno- * 
: Type ou moyen 
logie à f (MHz) 
MND |3 N 203, 6 20/45 
MND 3 N 213 27/45 
MND 40 602 28/44 
MND 40 821 11/conv. 
MND MFE, MPF 122 12/conv. 
MND MFE 3008 14/conv. 
0,5 W/100 MND 40 823 14/conv. 


MND 40 6017 14/conv. 


MND 3 N 202 15/conv. 
MND 3 N 141 18/conv. 
MND 3 N 205 20/conv. 
MND 3 N 212 21/conv. 
MND 40 604 23/conv. 
MND MFE, MPF 120 17/100 
MND MEM 614 18/100 
MND 40 822 19/100 
MND MFE 3006 20/1007 
MND TA 7151 23/100* 
MND TA 7150 24/100 
MND BF 350 12/200 
MND 3 SK 44 12/200 
MND 40 820 14/200 
MND TA 7262 14/200 
MND 40 603 14/200 
MND 40 673 14/200 
MND 3 SK 35 15/200 
MND BF 352 15/200 
MND MEM 564 C, 

571 C 15/200 
MND 3 N 201 15/200 
MND MEM 614 16/200 
MND 3 N 140 16/200 
MND 3 N 159 16/200 
MND 40 600 17/200 
MND MFE, MPF 121 17/200 
MND MFE 3007 18/200 
MND BF 351, 3 18/200 
MND BFS 28 18/200 
MND MEM 554 18/200 
MND 3 N 187 18/200 
MND TA 7149 20/200 
MND 3 N 204 20/200 
MND 3 N 211 24/200 
MND 3 N 200 13/400 
MND TA 7153 14/400 
MND BFR 84 12/500 
JN TIXS 81 10/400 


RE, 


TABLEAU VHI 


Types de découpage (Choppers) 


Psat (a) 
Valeur max. 
ou moyenne* 


800 


MPE ,| MEM 575 20 


MPE 3 N 167 17* 
MPE MEM 515 15 
JN 2 N 3824 250 
JN 2 N 3966 200 
JN BFT 11 150 
JN 2 N 5555 150 
JN U 200 150 
JN ITE 4393 110 
JN BFT 10 100 
JN NF 510, 1 100 
JN 2 N 3493 100 
JN 2 N 5654 100 
JN 2 N 5640 100 
JN U 1899 E 90 
JN UC 251 75 
JN U 201 75 
JN TIS 42 70 
JN ITE 4392 65 
JN BSV 80 60 
JN TIS 75 60 
JN 2 N 4392 60 
JN 2 N 4858, 61 60 
JN 2 N 5639 60 
JN CM 644 50 
JN U 202 50 
JN U 1898 E 50 
JN 2 N 5653 50 
JN CM 645 40 
JN TIS 74 40 
JN U 182 40 
JN BSV 79 40 
JN 2 N 5549 40 
JN 2 N 4857, 60 40 
JN 2 N 4979 40 
JN ITE 4391 35 
JN CM 800 30 
JN U 1897 E 30 
JN UC 250 30 
JN CM 646 30 
JN 2 N 4391 30 
JN 2 N 5638 30 
JN BSV 78 25 
JN CM 647 25 
JN TIS 41, 73 25 
JN 2 N 4856, 59 25 
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TABLEAU IX : JP 


2 N 5265...70 2,5/1000 
JN 2 N 4978 20 JP 2 N 5460...5 1/100 * 
JN 2 N 4977 15 | | JP 2 N 3332 <5/10 
JN U 243 12 Types B. F. à faible bruit JP 2 N 4381, 2 <20nV 
JN 2 N 4448 12 JP U 168 <25 nV/1000 
JN U 241, 44 10 JP 2 N 3578 100 nV/20 
JN 2 N 4446 10 Facteur de bruit 
JN 2 N 5434 e Techno- Type (dB) ou tension 
JN 2 N 5433 logie | 
JN | u 242 6 S de ru UNH9 | TABLEAU X 
JN 2 N 4447 6 
JN U 240 5 ; Types à faible courant de gate 
JN 2 N 4445 5 JN 2 N 3088, 9 0,5/10..15k 
JN 2 N 5432 5 JN 2 N 3088, 9 A 01/10..15k 
JN U 254.6 Rapides JN 2 N 5163 3/1000 Tube Es Que 
JN U 1897...9 Rapides JN 2 SK 12,5 <3/1000 a ° 
JN à N 4091...3 Rapides SN BC 264 2/1000 
JN M 4091...3 Rapides JN 2 N 4867...9 <1/1000 
JN 2 N 4220...2 <2,5/100 3 SK 20, 21 <1 pA 
JN 2 N 5358.64 2,5/100 BSV 81 <10 pA 
JAN 2 N 3967, 8 <1,5/100 M 100, 1 >10 Te 
JP 2 N 3382, 3 300 JN 2 N 5593 6/10 2 N 3631 >100 TA 
JP 2 N 3994 300 JN 2 N 3821, 2 <5/10 
JP PF 510, 1 200 JN 2 N 5592 2,6/10 2 N 3796, 7 0,1 (<1) pA 
JP 2 N 3384, 5 180 JN 2 N 5391...6 2/10 MEM 562, 3 <10 pA. 
JP P 1087 150 JN 2 N 5556...8 1/10 3 N 196.71 <10 pA 
ce Pie dE JN 2 N 6451, 3 <5 nV/10 
JN BF 808 <6 nv/10 «1 
JP 2 N 3386, 7 150 5N BF 802 8 nV/10 MEN . A de pa 
Je 2 N 3993 150 JN BF 817, 8 <10 nV/10 MEM 806 <3 pA 
JP 2 N 5019 150 JN 2 N 6452, 4 <10 nV/10 3 N 174 
JP 2 N 5115 100 JN BF 801 12 nv/10 2 N 4267, 8 
SP P 1086 75 JN BF 815, 6 <13 nV/10 3 N 157, 8 A 
JP 2 N 5018 15 JN BF 805, 6 <20 nV/10 3 N 160.4 
JP 2 N 5114 75 JN BF 810, 1 <20 nv/10 2 N 3608 
JP UC 450 60 JN BFW 56 <20 nV/10 
JN BF 800 30 nV/10 
JN BC 264 <40 nV/10 ÉE us 
JN BEW 55 <40 nV/10 HIS tu a 
JN BFW 10, 11 <75 nV/10 SE D 6 
JN BFW 54 <100 nv/10 2 ni sir 6 
JN BFW 12, 3 <500 nV/0,6...100 à None à 
JP MPF 161 <2,5/1000 AU 0e 9 
JP 2 N 5033 2/1000 in LR 
JP 2 N 5471...6 2/1000 Le ns 
JP U 133 0,5/1000 2 N Été 
JP 2 N 5020, 1 3/100 .…. 
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TABLEAU XI L = TABLEAU XH JN SU 2410...2 0,5 
: Ji 2 N 5564...6 0,5 - SHApERE 

: | 2 N 5515.24 0, 
Haute tension Types doubles JN 2 N 6483..5 0,5 
JA SU 2098, 9 0,7 

ÿ (V) Pente min JN a) 25, À ! 

&s Max. d JN U 231.5 

: Type (mA/V) JN 2 N 3954...8 1 

— JN 2 N 5169...9 1 

125 BFOQ 10...6 1 JN 2 N 5452...4 1 
3 N 207, 8 Chopper ne rs et 2e 
M 106 Chopper JN TIS 25...27 15 

125 MEM 550, 1 Chopper + î 
150 Pari JN 2 N 3921, 2 15 
200 FN LEE JN 2 N 4084, 5 15 
200 res JN 2 N 5545...7 15 

200 JN 2 N 5561...3 2 

200 ©} —— | — JN 2 N 5911, 2 5 

cn JN 2 N 5902...5 0,05 JN U 252, 3 5 

JN U 248.51 0.07 - 

JN TD 5902...9 0,25 JP 2 N 3333...5 0.6 


DIODES 


Diodes de redressement 


BY 176 SJE 0,003 | 15000. - Tripieur TV Couleurs. 
BY 179 SQE 1 800 (Ver; = 280 V max.) 
Techno-! | Tension maximale périodique BY 183 (*) SJV ,2  VM en V (50.600). 
Type logie (À) (progression suivant numéro de type) BY 184. SJE 0,1 1800. - RTC. 
g Observations BY 187/01 SJE 01 | 125000. - RTC. 
BY 188 SJE 1,2 |25.- RTC. 
: BY 191 P/(°) SJB 4 (> VM en V (250 et 400). - Booster TV. 
AY 101 GJB 5 150. - Récupération TV. BY 201/(*) SJV 1 (*) VM X 100 V (200.600). - AEG. 
AY 102 GJM 10 320. - TV. - Ates. BY 202/(*) SJM 1,5 (*) VM X 100 V (200.600). - AEG. 
AY 104 GJM 5 50. - TV. - Ates. BY 203/(*) SJV 0,25 | ©) VM X 100 V (1,2...2 KV). - AEG. 
AY 106 GJM 10 | 200. - TV. - Ates. BY 204/(*) SJV 0,4 |) VM X 100 V (400...1000). - AEG. 
AYY 10/120 GJB 12 120. - RTC. | BY 206, 7 SJV 0,4 | 300 - 500 - RTC. 
B 4 Y 1/560 M SQE 1 1200 (560 Very). - RTC. BY 209 SJE 0,1 12500. - RTC. 
B4Y2(")M SQE 2 Vers en V (140 - 280 - 560). - RTC. BY 210/(*) SJV 1 €) VM en V (400 - 600 - 800). - RTC. 
B4Y5() M SQE 5 C9) Vers en V (140 - 280 - 420 - 560). | BY 211/(°) SJE 2 Œ) VM X 100 V (200.500). - AEG. 
B 4Y 10 (“) M | SQE 10 C9 Vers en V (40 - 280). - RTC. BY 212/(°) SJB 4 €) VM en V (250.750). - Sescosem. 
B4Y10(*)M SQE 20 Œ) Vess en V (140 - 210 - 280 - 350 + 420). BY 215 SJE 0,35 | 18000. - RTC. 
B (*) C (0) SQE — À CO Vers en V. - (D) Luom 60 MA. - Intermetall. BYW 14/(*) SJE 3,4 |) Vm en V (100.800). - t, — 750 ns. 
BAY 14.16 SMM 0,2 | 500 - 560 - 800. BYW 15, 6*/(01) | SJE 3,4 | (ED Vmen V (100...800). - t, = 500 et *200 ns. 
BAY 17...21 SJV 0,1 15 - 60 - 120 - 180 - 350. - C = 1,2 DF. BYX 10 SDV 0,2 800. 
BAY 23...26 SJV 0,05 | 1000 - 1500 - 2000 - 3000. BYX 13/(*) SDB 20 |(*) Vm en V (400...1200). 
BAY 44.46 SMV 0,25 | 50 - 150 - 300. - C = 2,5 pF. BYX 14/(°) SDB 150 | (*) Vm en V (400...1200). 
BAY 86...91 SDV 0,25 | 30 - 100 - 300 - 500 - 800 - 1500, - C = 0,7 pF. BYX 15, 16* SDB 40 400. - *Anode au boîtier. 
BB (‘) (0) SJM — C) VM X 10 V. - ([) Isom (A). - Soral. BYX 20/200 SDP 25 200. 
BY 100 SDM 0,75 | 800. - BY 1005 : Isem — 0,45 À. BYX 21/(°) SDP 25 () Vu en V (100 et 200). 
BY 103 SJM 0,6 | 800. BYX 22/(°) SJM 1,4 €) VM en V (600 - 1200). - RTC. 
BY 114 SJM 0,45 | 450. BYX 23/(*) SAB 100 } (*) Vm en V (400...1000). 
BY 118 SJM 5 300. - Récupération lignes, TV. - RTC. BYX 24 SQE 0,8 1600. - RTC. 
BY 122, 123 SQE 0,8 | 60. - 400 Pont). BYX 25/(*) SAB 20 &) VM en V (600...1000). 
BY 126, SJE 1 450. - 800. - RTC, : BYX 27/(°) SAB 250 } «(*) Vm en V (400...1000). 
BY 133, 4, 5 SJE 1 1300 - 600 - 150. - Intermetall. BYX 28/(°) SJP 25 €) VM en V (200 et 400). 
BY 134, 135 SDE 1 600 - 150. BYX 30/(*) SAB 8 &) VM en V (200.600). 
BY 137 (*) SJM 1 ) VM en V (400 et 800). BYX 32/(*) SDB 100 | («*) Vm en V (200...1600). 
BY 140 SJE 0,25 | 15000. - TV. - RTC. BYX 33/(*) SDB 250 | (*) VmM en V (200...1600). 
BY 147 SJE 0,25 | 6500. - Rempl. tube PY 88. - Intermetall. BYX 34/(*) SAB 60 &@) VM en V (200.500). 
BY 164 SQE 1,4 | 120. - < 400 Hz. - RTC. BYX 36/(°) SJE 0,8 |) VM en V (150 - 300 - 600). 
BY 165, 6, 7 SJE 0,3 |.6000 - 5000 - 7500. BYX 38/(*) SAB 2,5 | Vmen V (300 - 600 - 900 - 1200). 
BY 172, 3, 4 SJE 1,4 | 800 - 600 - 400, BYX 39/(*) SAB 6 €) VM en V (600 - 800 - 1000). 


RSR 


184 


EE nn non een À 


Techno-| Len Tension maximale périodique D 45 CZ SAV 0,8 400, - Silec. 
Type ligie (A) | (progression suivant numéro de type) D (*) H, HL SAE 0:5 |(*) VM X 100 V (4.25 KV). : Silec. 
Observations DA 000, 1,2,6,58 | SAE 0,5 | 60 - 100 - 150 - 400 - 800, - Lucas. 
DA 2026, 68* F SAM 1,5 | 400. - *800 V, 1 A. - Lucas. 
| DA, DC, DD 

BYX 41/(*) SJB 300 | (*) VM en V (1000...2400). DE (*) x (0) | SJM — | © VM x 10 V. - (CD) Im En A. - Soral. 
BYX 42/(*) SDB 10 @) VM en V (300 - 600 - 900 - 1200). DD 000, 1, 3, 6, 
BYX 45/(*) SAM 1,5 | ( Vmen V (600 - 800 - 1000). 56, 58 SJE 0,5 | 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1200. - Lucas. 
BYX 46/(*) SAB 15 | C9) Vm en V (200.600). DD 2066, 8 SJM 1 400 - 800. - Lucas. ‘ 
BYX 48/(*) SJB 6 €) VM en V (300 - 600 - 900 - 1200). DD 3020, 6, 76,78 | SJB 2,5 | 50 - 400 - 800 - 1200. - Lucas. 
BYX 52/(*) SJB 40 | () Vmen V (300 - 600 - 900 - 1200). DD 4020, 6, 66, 
BYX 52, 3 SJV 0,05 | 2000 - 3000, - Silec. 67, 68 SJB 6 50 - 400 - 800 - 1200 - 1300. - Lucas. 
BYX 57/(*) SAV 0,4 | (*) Vmen V (500 - 600). - Silec. DRS 102, 4, 6,7 | SJM 1 200 - 400 - 600 - 700. - Delco. 
BYX 58/(°) SJM 1 G@) VM en V (50.400). - Silec. E (*)1 SJM 1 €) VM X 100 V (100...1000). - Silec. 
BYX 61/(*) SDB 12 | © Vuen V (50.400) - t: = 100 ns. E 6, 8 HZ SAM 1 600 - 800. - Silec. 
BYX 62/600 SDB 12. | 600. - 1 < 200 ns. - Sescosem. EC ()E2 SJB 2 (*) VM X 10 V (70.560). - Soral. 
BYX 63/600 SDB 20 600. - t < 200 ns. - Sescosem. EL (‘)F 4 SJB 4 Œ) VM X 10 V (70.560). - Soral. 
BYX 64/600 SDB 30 600. - t, < 200 ns. - Sescosem. EM 513 SJE 1 1300. - Intermetall. 
BYX 65/(*) SDB 30 €) Vm en V (50.400). - t, — 100 ns. ER 2, 4, 6 SJV 1 200 - 400 - 600. - Silec. 
BYX 66/(*) SDB 12 €) VM en V (600 - 800 - 1000), t, — 500 ns. ESM 181/(*) SJE 4 €) Vm en V (300.800). - Sescosem. 
BYX 67/(*) SDB 30 |(* Vmen V (600 - 800 - 1000), t. — 500 ns. ESM 243/(*) SJB 60 | (*> Vm en V (50...1000). - & = 100 ns. 
BYX 71/(*) SJE 6 () Vm en V G50 - 600). - RTC. -t; — 450 ns. ESM 244, 5* SJB 60 | Identiqués à ESM 243, sauf t, — 200 et 500 ns, 
BYX 90 SJE 0,2 | 7500. - RTC. F (")1 SJM 1,6 |(*) Vm x 100 V (100..1000). - Silec. 
BYX 96/(*) SJB 25 |(* VM en V (300..1600). - RTC. F (*)2 SJM 2 () VM x 100 V (100...1000). - Silec. 
BYX 98/(*) SJB 8 €) VM en V (300...1200). - RTC. F (*) H ou HL SAE 0,5 | Vm en centaines de V (4.25 KV). - Silec. 
BYX 99/(*) SJB 12 (@) VM en V (300...1200). - RTC. : F 4, 6, 8 HZ SAM 1,25 | 400 - 600 - 800. - Silec. 
BYY 15, 16* SDB 40 | 600. : *Anode au boîtier. F 41, 61, 81 Z SAM 1,25 | 400 - 600 - 800. - Silec. 
BYY 22, 24 SDB 10 400, 600, F 42, 62, 827 SAM 2 400 - 600 - 800. - Silec. 
BYY 23, 25 SDB 10 400, 600. - Anode.au boîtier. FB (*) G 6 SJB 6 €) VM X 10 V (70.560). - Soral. 
BYY 27...29 SJB 220 | 300 - 500 - 650. FR (*}1 SIM 1 @) VM en V (50.400). - t — 250 ns. - Sllec. 
BYY 31...37 SJM 0,6 100 - 200 - 300 -.400 - 500 - 600 - 700. G ("4 SJB 4 @) Vu en V (50...1200). - Silec. 
BYY 39/(*) SJB 220 | (*) VM en V (200...2400). G (*)6 SJB 6 @)_VM en V (50..1500). - Silec. 
BYY 67, 68*. SDB 10 | 800. - *Anode au boîtier. G.(*)10 SJB 10 | «*).Vm en dizaines de V (50...1200). - Silec. 
BYY 73, 74* SDB 40 300. - *Anode au boîtier. G 4, 6, 8 HZ SAB 10 | 400 - 600 - 800. - Silec. 
BYY 75, 77 SDB 40 1000 - 1200. G 65, 85 HZ SAB 5 600 - 800. - Silec. 
BYY 76, 78 SDB 40 1000 - 1200. - Anode au boîtier. GD (*) J 10 SJB 10 @) VM X 10 V (70.560). - Soral. 
BYY 88.92 SJB 1 100 - 200 - 400 - 800 - 1000. GR 05, 1, 2, 4 SJB 5 50 - 150 - 250 - 350. - Silec. 
BYZ 10.13 SDB 6 600 - 900 - 1200 - 800. HB (*) L 15 SJB 15 C) VM X 10 V (30.560). - Soral. 
BYZ 14, 15* SDB 40 1600. - *Anode au boîtier. IS (*) SJR = €) Im @ = 5 - 10 - 20 - 45 A), suivi de Vmux 
BYZ 16...18 SDB 6 600 - 900 - 1200. - Anode au boîtier, (100.800 V)..- Intermetall. 
CH (*) SJE 0,01 | (*) Vu en kV'G - 4 - 5 KV). - Silec. JCM A..E SIM 0,1 12 - 50 - 100 - 150 - 300. - Cogie. 
CY 7, 12 SJE 0,03 | 7000 - 12000, - silec. JCN (*) SJM 1 C) VM X 100 V (100.800). - Cogie. 
CY 501, 751 H SJE 0,1 50000 - 75000. - Silec. JHT (*) SJE 0,05 | ç*) VM X 100 V (1.3 KV). - Cogie. 
D (°)5 C SJV 0,5 | (*) Vm x 100 V (100...1200). - Silee. K(*)40 SJB 40 | (+) Vm x 10 V (50...1400). - Silec. 
D (*)8 SJV 0,8 |(" Vm x 100 V (100...1000). - Silec. K46, 66, 86 HZ SAB 60 400 - 600 - 800. - Silec. 
D 6 HZ, D 8 HZ | SAV 0,8 | 600 - 800. - Silec. LA (*) P 25 SJB 25 | «@) Vm x 10 V G0...560). - Soral. 


PS EE EEE AT 


MA 25, 35 


MC 42.45 
MC 46...50 


MC 51 
ME (*) 


(°) 
MR 52, 62 Z 
MR 54, 64 Z 
MR 327, 8, 9, 30, 1 
MR 501.10 
MR 751.6 
MR 810, 1, 2, 4, 6 
MR 830, 1, 2, 4, 6 
6 
6 


MR 1120...26 


MR 1366 

MR 1376 

MT 14, 24, 44 
64, 84 

MU (*) 

NB (*°) T 55 

NT 161.5 

NT 251.5 

OA 31 

OA 210, 11, 14 


P 4, 6, 8 HZ 
P (*)4 
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@) VM en V (20...1500). - Silec. 

() VM en dizaines de V (50...1200), - Silec, 
@) VM X 100 V (3,2...40 KV). - Silec, 

Œ@) VM X 10 V (30.560). - Soral, 

@) VM X 100 V (50...1000). - Cogie, 

400 - 600 - 800. - Silec. 

400 - 600 - 800, - Silec. 

1000, - Intermetall. 

960. - *Radiateur 60 cm?. - Intermetall. 
960. - “Radiateur 100 cm2. - Intermetall. 
@) VM X 10 V (50...1500). 

(@) VM en dizaines de V (800...1500). - Silec. 
(*) VM en dizaines de V (800...1000). - Silec. 
15000. - Silee. 

15000. - Silec, 

7000. - t, — 200 ns. - Silec. 

@) VM X 10 V (600...1500). - Soral, 

@) VM X 10 V (200...1000). - Soral. 

100 - 200 - 300 - 400 - 500. 

100 - 200 - 300 - 400 - 500. 

91 — 100 V, 92 — 200 V, etc. 

50. , 

400. 

@) VM X 100 V (100..1600). - Semikron. 
) VM X 100 V (100...1000). - t} — 300 ns. 
1300 - 1700. - Semikron. 

@)VM x 100 V (100..1200). 

1300, 1700. - Semikron. 

() VM X 100 V. (100...600). - t, — 200 ns. 
Œ@) VM x 100 V (100.600). - t, — 200 ns. 
Œ@) VM_ X 100 V (200...1600). 

@) VM X 100 V (100...1000). - ty — 400 ns. 
@) VM X 100 V (100...1000). - t, — 400 ns. 
20 - 30 - 40 - 50 - 80. - Texas Instr. 

120 - 200 - 270 - 320 - 400. - Texas Instr. 
@) ,VM en V.-({ 
800 - 1000. 

@) VM X 100 V (200...1000)..- Cogie. 
100 - 200 - 400. 

50 - 100 - 200. 

50 - 100 - 200 - 350 - 500 - 850 - 1000. 
50 - 100 - 200 - 350 - 500 - 850 - 1000. 
50 - 100 - 200 - 350 - 500 - 850 - 1000. 
100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. È 
100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 

50 - 100 - 200 - 300 - 400. 


) Liom En À. 


a ——__—_—_—_——————_—_————7 CE — 
Techno- | 1! Tension maximale périodique P (*)6 SJB 6 
logie (À) . (progression suivant numéro de type) P (*)10 SJB 10 
g Observations P()H SAE 3 
PB (*) U 110 SJB 110 
PCP (*) SQE 1 
SAV 0,4 | 400 - 600 - 800. - Silec. R 4, 6, 8 HZ SAB 20 
SJV 0,2 | (*) VM en centaines de V (100...1000). - Silec. R 43, 63, 83 HZ | SAB 35 
SJE 0,25 | (&) VM X 100 V (1,5...30 KV). - Silec. RAS 310 AF SAM 1 
SAV 0,15 | &) VM X 100 V (1.3 KV). - Silee. RAS 508 AF, BF | SAB 5° 
SJE ,1 | 2000 - 3000 - 6000. - Silec. RAS 508 CF, DF | SAB 10* 
SJV 0,05 | 4000 - 5000 - 6000. RN (*)15 SJB 15 
SAV 0,05 | 2000 - 3000. - Silec. RN (*)20 SJB 20 
SAV 0,01 | 3000. - Silec. RN (*)35 SJB 35 
SJV 0,02 | 4000. - Silec, ’ RV, RW 15 SJE 0,1 
SJV 0,25 | 150 - 100. - Silec. RX, RY 15 SJE 0,2 
SJV ,5 | 200 - 300 - 400 - 500. - t, — 200 ns. - Silec. RY 10 U SJE 0,1 
SJV 0,25 | 100 - 200 - 300 - 400 - 500. - t, — 200 ns. S 1 A (*) * 01 SJE 0,1 
- Silec, S 2E () x 06 SJE 0,6 
SJV 0,25 | 300. - Silec. SD 91.95 SJM 0,5 
SJE 0,2 @) VM X 100 V (3.20 KV). - Silec. SD 91.95 A SJM 0,7 
SJV 0,1 G@) VM X 10 V (50.410). - t, < 1 us. - Silec. SD 91.98 S SJM 1,1 
SAV 0,2 | 500 - 600. - t& — 200 ns. - Motorola. SFR 126 GJB 5 
SAV 0,4 | 500 - 600. - t, — 200 ns. - Motorola. SFR 264 SJM 1 
SJP 25 500 - 600 - 800 - 1000. - Motorola. SK (*) SJE 1,2 
SJE 3 Dernier chiffre du numéro de type X 10, SK 3 F/(*) SJE 0,65 
SJE 6 - Motorola. SKa 13, 17 SAE 1,2 
SJV 0,75 | 50 - 100 - 200 - 400 - 600. - Motorola SKE, SKS 1/(‘) SJE 1,3 
SJM 3 50 - 100 - 200 - 400 - 600, - t, — 200 ns. SKEa 1/13, 17 SAE 1,2 
SJM 3 50 - 100 - 200 - 400 - 600. - 1, — 1 us. SKE 2 F 1/(‘) SJE 0,9 
SJB 12 | 50 - 100 - 200 - 400 - 600. : 1, — 1 us. SKE 2 F 2/(‘) SJE 1,6 
SJV 0,25 | 1-1,5-2-2,5- 3 KV. - Motorola. SKE 2, 5/(*) SJE 2,5 
SJB 12 | 50-100 - 200 - 306 - 400 - 500 - 600. - Moto- SKE 4 F 1/(°) SJE 1,2 
TA. SKE 4 F 2/(*) SJE 
SJB 6 600. - t, — 200 ns. - Motorola. TE 51.55 SDV 0,2 
SJB 12 600. - t, = 200 ns. - Motorola. TI 56,,,60 SDV 0,4 
YC, YD (*) x (0) | SJC = 
SJV 0,4 100 - 200 - 400 - 600 - 800. - Silec, 1 AS 027, 029 SAM 1,5 
SAE 0,2 | () VM X 100 V (2.10 KV). - tt — 200 ns. 1c( SJB 10 
- Silec, 1 N 151, 2, 8 GJB 1 
SJB 55 C) VM X 10 V (30.560). - Soral. 1 N 248...50 SJB 20 
SJB 160 | 1,6- 1,8 - 2 - 2,2 - 2,4 KV. - Silec. 1 N 316.22 SJM 0,25 
SJB 250 | 1,6- 1,8 - 2 - 2,2 - 2,4 kV. - Silec. 1 N 323...29 SJM 0,4 
GJM 3,8 | 120. 1 N 359.65 SJM 0,15 
SJB 0,5 | 400 - 800 - 700. 1 N 440.45 SJM 0,75 
SAB 10 400 - 600 - 800. - Silec. 1 N° 530.35 SJM 0,3 
SJB 4 G@) VM en V (50..1200). - Silec. 1 N 536...40 SJM ‘ | 0,75 
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Tension maximale périodique ! 
TYPE us es (progression suivant numéro de type) 1 N 2609.17 SJM 0,75 de 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 
Observationns 1 N 2858...64 SJM | 0,75 | 50 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 
nn ee = 1 N 2887, 91, 97 SJE 0,25 | 1500 - 2000 - 2500. 
1.N 547 SJM | 0,75 | 600 1 N 2915: s. . SJE Que es pre 
4 à , 19, 2 , q E = 
1 N 550.55 SJB 0,5 | 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. ‘ 1 N 2923, 25 SJE 0:25 | 6000 - 6500. 
1 N 599.606 SJM 0,6 50.- 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 --600. 1 N 2901, 11, 19, è 
1 N 607.14 SJB 0,8 50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 23 SJE 0,25 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 8000 - 10000 - 
1 N 645.49 "| SMV 0,4 | 22-607 480 - 600 - 700. - C = 6 DF. ! 12000, 
1 N 676, SJV 0,25 | 100 - 200. 1 N 3072.81 SJM 0,2 | 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 
1 N.683, 7 SJV 0,25 | 400 - 600. 500 - 600. 
1 N 846, 7 SJV 0,25 | 50 - 100. 1 N 3082...4 SJM 0,5 | 200 - 400 - 600. 
1 N 848, 9 SJV 0,13 | 50 - 100. 1 N 3189.91 SIM 1,25 | 200 - 400 - 600. 
1 N 1095, 6 SJM 0,75 | 500 - 600. 1 N 3193...6 SJM 0,75 | 200 - 400 - 600 - 800. 
1 N 1100...3 SJM 0,75 | 100 - 200 - 300 - 400. 1 N 3208.14 SJB 15 | 50 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 
1 N 1115.20 SJB 1,5 | 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 1 N 3260.66 SJB 160 | 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350. 
1 N 1124.28 SJB 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 1 N 3267.73 SJB 160 | 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000, 
1. N 1133, 7 SJE 0,4 | 1500 - 2400. 1 N 3282.86 SAV 0,1 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000. 
1 N 1140, 2, 3 SJE 0,4 3600 - 4800 - 6000. 1 N 3289.96 SJB 100 | 200...1200, de cent en cent. 
1 N 1183...90 SJB 35 | 50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 1 N 3491.95 SJP 25 | 10 - 100 - 200 - 300 - 400. 
1 N 1191.98 SJB 20 50 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 1 N 3544...9 SJV 0,6 | 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 
1 N 1199...1206 ‘SJB 12 | 50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 1 N 3569.74 SJB 3,5 | 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 
1 N° 1251...55 SJM 0,5 | 50 - 100 - 200 - 300 - 400. 1 N 3611.14 SJE 1 240 - 480 - 720 - 900. 
1 N° 1256...61 SJM 0,3 | 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000. 1 N 3639.42 SJM 0,75. | 200 - 400 - 600 - 800. 
1 N 1341...48 B SJB 6 50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 1 N 3649, 50 SDB 8,3 800 - 1000. 
1 N 1487.92 SJM 0,75 | 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 1 N 3659.63 SJP 30 50 - 100 - 200 - 300 - 400. 
1 N 1563.68 | SJM 1,5 | 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 1 N 3670...3 SJB 12 | 700 - 800 - 900 - 1000. 
1 N 1581.87 SJB 3 50 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 1 N 3736.42 SJB 250 | 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000. 
1 N 1612.16 SJB 15 50 - 100 - 200 - 400 - 600. 1 N 3670.73 A SJB 12 700 - 800 - 900 - 1000. 
1 N 1692.97 SJM 0,75 | 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 1 N 3765.68 SJB 35 700 - 800 - 900 - 1000. 
1 N 1732..4 SJE 0,15 | 2000 - 3000 - 5000, 1 N 3874.78 SDB 6 50 - 100 - 200 - 300 - 400, - t, < 0,2 us. 
1 N 2069.71 SJE 0,75 | 200 - 400 - 600. 1 N 3879.83 SDB 6 50.- 100 - 200 - 300 - 400. - 1, < 0,2 us. 
1 N 2072.79 SJM 0,75 | 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500. 1 N 3889.93 SDB 12 50 - 100 - 200 - 300 - 400. = t, < 0,2 Us. 
1 N 2080.86 SJM 0,5 50 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 1 N 3899.03 SDB 20 50 - 100 - 200 - 300 - 400. - &, < 0,2 Us. 
1 N 2103.08 SJM 0,75 | 50.- 100 - 200 - 300 - 400 - 500. 1 N 3909.13 SDB 30 50 - 100 - 200 - 300 - 400. - t, < 0,2 us. 
1 N 2154.60 SJB 5 50 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 1 N 3938...42 SAB 2 200 - 400 - 600 - 800 - 1000. 
1 N 2373, 4 SJM 0,25 | 600 - 1000. 1 N 3987.90 SJB 6 700 - 800 - 900 - 1000. 
1 N 2378 SJE 0,15 | 3000. 1 N 4001.07 SDE 1 50 - 100 - 200 - 400 - 600 - 600 - 1000. 
1 N 2379, 80 SJE 0,1 4000 - 6000. 1 N 4044.50 SJB 275 | 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400. 
1 N 2381 SJE 0,08 | 10000. 1 N 4051...56 SJB 275 | 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000. 
1 N 2382.50 SJE 0,07 | 4-6 - 8 - 10 KV. 1 N 4139.46 SJM 3 50 - 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200. 
1 N 2482...4 SJE 0,75 | 200 - 400 - 600. 1 N 4264.69 SDM 1 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 
1 N 2485...9 SJE 0,75 | 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 1 N 4374 SDM 1 1500. 
1 N 2501..4 SJM 0,15 | 800 - 1000 - 1200 - 1500. 1 N 4383...6 SJM 1 200 - 400 - 600 - 800 - 1000. 
1 N 2505...8 SJM 0,3 800 - 1000 - 1200 - 1500. 1 N 4506.11 SAB 12 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200. 
——— 
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Tension maximale périodique 


5 - | rom : - L SJB 6 €) VM X 10 V (50...1000 V). - I. R. 
TYPÉ rs (A) | (progression suivant numéro de type) + En À) SJE 1,5 |) Vu x 100 v. 
Observations 8 C (") SJB 80 (*) VM X 100 V (200...1600 V). - Cogie. 
10 C (*) SJB 100 |(* VM X 100 V (200..1600 V). - Cogie. 
10 D (-) SJE 1 C) VM X 100 V (100..1000 V). - LR. 
1 N 4525.30 SAB , ou 600 - 800 - 1000 - 1200. 10.18 J 2 SJM 0,5 50 ce - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800. 
1 N 4585, L, J ”:Desço: 
N 4719 26 50 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 10.15 R 2 SJB 17,5 | 50 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500. - Sesco. 
L hi - 1000 12 F (‘) SJB 12, | @) Vm x 10 V (0.100 W. - I. R 
1 N 4816.22 50 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600. 15 C (:) SJB 150 |) vu x 100 V G00..1000 VW. - Cogie. 
1 N 4997...5003 50 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 16 F (') SJB 16 |) Vm *x 10 V (50...1000 W. - L R. 
S1000e 20 © (‘) SJB 200 |(*) Vm x 10 V (2000..1600 VW). - Cogie, 
1 N 5052...4 700 - 800 - 1000. 20 C (* SJM 2 |) va x 100 V (00..1000 W). - 7. R. 
1 N 5059.62 2005: 400" 000; 7 800: 22 24 26, 28 
1 N 5391..9 50 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 30R 2 SJB 200 - 400 - 600 - 800 - 1000. - Sesco, 
1 N 5400...8 - 800 - 1000. 25 C (') SJB (Œ) VM X 100 V (200..1000 V3. : Cogie. 
1 N 5624...7 200 -.400 - 600 - 800. 26, 28,30 R25S | SAB 600 - 800 - 1000. 
1 RM 80, 150, 200 8000 - 15000 - 25000. 31,2,4,6,8R2 | SJB 100 - 200 - 400 - 600 - 800. - Sescosem. 
1 S 020...27 100 -.200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700. 36, 38, 40R25$S | SAB 600 - 800 - 1000. - Sescosem. 
1 S 100, 1, 3, 5, 40 C (:) SJB @) VM x 100 V (200..1200 V). - Cogie. 
x ) ee ci ee : 0 n su . Ho 1000. 42, 44,46,48R2 | SJB 200 - 400 - 600 - 800. - Sesco 
10, 1, 3,5, : : x td 46, 48, 50 R 2S | SAB 600 - 800 - 1000. - Sesco. 
. . ur 3, 5,7 ie D a Pis : as 800. 62...67 J 2 SJV 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700. - Sesco. 
0 FRA EPS OP 62, 64, 66,68 R2 | SJB 10 200 - 400 - 600 - 800. - Sesco. 
15S1 1 800, 1000. - Toshiba. 66, 68, 70 R 25S | SAB 10 | 600 - 800 - 1000. - Sesco. 
1 S 18 0,8 | 1800 - 400 - 600. - Toshiba. 70 H (‘) SJB 70 | (*) Vm x 10 V (50...1000 V). - I. R. 
15 18 1 100 - 200 - 400 - 600. 110 À (‘) SQE 0,6 €) VM X 100 V (500.800). - Pour Vers 
11 0,5 100 - 200 - 400 - 600. , & 
152 15 1500. - Toshiba. 110 B (*) SQE 1,5 = 18.280 V. - Silec. 
2A 12 50 - 100 - 200 - 400. 162.169 J 2 SAE 0,4 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900, 
: - Sescosem. 
2c( Fe se rs ES ï 250 WAR (*) SAB 250 | <) VMm x 10 V (1200...2006 V). - I. R. 
2E( ,3 | () VM X 100 V (100.400 V). - I R. k C) À = 50, B— 100,C= 190, D — 200 
3 Cc( 30 |(*) VM x 100 V (200...1000 V). - Cogie. 384 (*) SJE 1,5 À AN 400 2 A0 M 0 
3F( 3 @) VM X 10 V (50..1000 V). - L R. 388 (*) SJE 1 P = 700 8 800: Z- 2 41000 
SE ( 0,5 |(*) VM x 100 V (100.400 V). I. R. 398 (*) SJE 3 - Westinghouse. 
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DIODES DE RÉGULATION 


BZ 102/(*) 

BZ 103.112 
BZ 115 D (‘) 
BZD 10 C (‘) 
BZS (‘) 

BZV 10, 1, 2, 3 
BZV 16 C (‘) 
BZV 27.31 
BZV 32.6 
BZV 39 C/(‘) 
BZW 70/(‘) 
BZW 86/(*) 
BZW 91/(*) 
BZW 93, 5/(*) 
BZW 96 

BZX 10...27 
BZX 29 C (‘) 
BZX 30 C (‘) 


BZX 33, 34° 
BZX 35 

BZX 43, 4°, 50 
BZX 46 C (‘) 


oo 


(Diodes Zener) 


0,25/25a 
0,25/25a 


0,16/25a 
0,25/25a 
0,25/25a 


0,25/45a 
0,4/25a 
10/25c 
1,3/25a 
0,2/25a 
0,4/25a 
3/25a 
0,4/25a 
0,5/25a 
0,5/25a 
3000 
60000 
27000 
3000 
3000 
0,4/25a 
1,5/25a 
0,25/25a 


0,2/25a 
0,2/25a 


0,4/25a 


Tension nominale en volts 
(progression suivant numéro de type) 
Observations 


@) V,en V, 3,3...13 V, série E 24 + 5 %. - LTT. 

@) V, en V, 15.27 V, série E 12 + 10 %. - LTT,. 
- Types À : + 5 %. 

< 0,8 V à 3 mA. - RTC. 

0,9 V à 5 mA. - LTI. 

@) V, en V, 3,6...9,1 V, série E 24 + 5 %. - Faible 
capacité. - LTT. 

@) V,en V,.0,7 - 1,4 - 2,1 - 2,8 - 3,4 V. 

6,8...33, série E 12 + 10 %. - Planar. 

@) V, en V, 12 et 22 V, < 0,09 %/°C. 

@) V, en V, 3,3...200 V, série E 24, + 5 %. 

@) Vien V, 1,8...3,3 V, série E 12 + 12 %. - LTT. 

6,5. - Tk — 0,01, 0,005, 0,002, 0,001 %/°C. 

@) V, en V, 6,8...100 V, série E 24, + 5% 

6,2. - TK — 0,01..0,005 %/°C. 

7,5. - TX — 0,01..0,005 %/°C. 

&@) VA en V, 0,8 et 2,4 à 75 V, série E 24. 

@) Vaen V, 5,6...62 V, s. E 24. 


@) Vren V, 7,5...62 V, s. E 24. Écrêtage 
@) V, en V, 5,6...62 V, s. E 24. pendant 
@) V, en V, 5,6..62 V, s. E 24. 100 ns. 


@) Ven V, 3,9...7,5 V,s. E 24. 

6,2...33 V, série E 24, planar, verre. 

@) Vren V, 4,7...56 V, série E 24 + 5 %. - RTC. 

@ Ven V, 3,3...27 V, série E 24 + 5 %. - Types 
BZX 30 D : + 10 %. 

8,6. - TK —.0,5 et *0,1 mV/°C. 

10. - TK — 1,5 mV/°C. 

6,7. - TK — 0,001, *0,002 et 0,005 7. 

@) Ven V, 5,1...24 V, série E 24 + 5 72. - Sescosem. 


BZX 


48, 9°, 500 
BZX 651, 
BZX 
BZX 
BZX 


BZX 


BZX 
BZX : 
BZX 
BZX 
BZX 
BZX 
BZX 
BZY 14...21 


BZY 22, 23°, 240, 
254 


BZY 56...63 
BZY 
BZY 
BZY 
BZY 


000€<000 0 0 0 Oh 
= 


ESM 233 (‘) 


0,1/80a 
0,25/45a 
0,4/25a 
0,25/25a 
10/45c 


10/45c 
0,25/25a 


0,4/50a 
0,4/25a 
0,4/25a 
1/25a 
0,25/25a 
0,4/25a 
12/25c 
0,4/25a 
3,5/25a* 


0,2/45a 


0,25/25a 
0,25/25a 
1/100a 
10/50c 
0,28/25a 
0,25/25a 
0,3/45a0 
0,25/45a 
0,25/45a 
0,2/45a 
0,4/25a 
60/50c 
1,1/45a 
20/75c 
1,5/25a 
1,5/25a 
1,3/25a 
0,2/25a 
0,23/45a 
10/50c 
0,4/25a 
0,5/25a 
0,5/25a 
30000 
3700 


6,5 V.- TK = 65, *130 et [ 325 uV/°C, - RTC. 

8,6 V. - TK — 0,01, 0,005, 0,002, 0,001 %/°C. 

C@) Va en V, 0,78 et 5,1... 24 V, série E 24 + 5 %. 

0,725 (à 10 mA). 

@) V, en V, 12.200 V, série E 24 + 5 %. - Tele- 
funken. 

@) V, en V, 12.200 V, série E 24 + 5 %, - Tele- 
funken. 

@&) V,en V, 7,5...12 V, série E 24 + 
triques à + 3 %. 

CG) Ven V, 5,1...24 V,s. E 24 + 5 %. - Telefunken, 

@) V,en V, 5,6...12 V, série E 24 + 5 %. - Silec. 

@) V, en V, 5,1...24 V, s. E 24 + 5 %.- Sescosem. 

@) V,en V, 5,1... 24 V,s. E 24 +5 %. - Sescosem. 

@) V,en V, 2,7...33 V, série E 24 + 5 %. - Silec. 

@) VA en V, 0,78 et 2,4...33 V, série E 24. 

@) V, en V, 3,9...200 V, série E 24 + 5 %. 

5,6...22, série E 12 + 10 %. - *Sur radiateur, 
10 X 10 cm. 


5 %. - Symé- 


8,4 (+ 0,4) V à 5 mA. - TK = 0,01. “0,005. [] 0,002 
et À 0,001 %/°C. 
4,7...9,1 série E.24 + 5 %. 
4,3 - 5,1 - 6,2 - 7,5 - = 9,1 - 12 CH 10 %). 
8,1 V à 100 mA. - Tx — 0,002 et *0,001 %/°C, 
6,25 - 7,5 - 9,2 (+ 10 %). 
5,3. - TK — 0,005 %/°C. 
6e) V,en V, 4,7...22 V, série E 24 + 5 % types C. 
+10 % types À. - [] Avec clips. 
@) Ven V, 2,7...33 V, série E 24 + 5 %. 
@) V, en V, 4,7...22 V, série E 12 + 10 %. 
0,7. - Boîtier verre. 
@) V, en V, 3,3..30 V, série E 24 + 
@) V, en V, 10.75 V, série E 24 + . 
@) V, en V, 3,9...36 V,s. E 24 + 5 %. - Telefunken. 
@) V, en V, 8,2...75 V, série E 24 + 
@) V,en V, 10.75 V, série E 24 + 
@)V,en V, 4,7..9,1 V, série E 24 + 
@) V, en V, 3,3...200 V, série E 24 + 
1,8 et 2,2 V à 5 mA. - LTT. 
6 - 6,5. - 7,2 - 8 (+ 15 %). 
5,6..24 V, série E 24 + 5 %. 
6,2...36 V, série E 24 + 10%. - Centralab. 
C@) Vien V, 10.82 V, série E 12 + 10 %. - Silec. 
CE) Va X 10 V, 100.180 V, s. E 12 + 10 %. - Silec. 
@) Va èn V, 15.470 V, série E 12. - 
[1 Écrêtage pendant 50 ns. 


MZ 4614...27 
OAZ 200...207 


OAZ 208...213 


Po (W) 
à 
T (°C) 


1/25a 
1/25a 
3/25c 
3/25c 
1/25a 


10/75c 
0,2/25a 
0,2/25a 


0,4/25a 
0,25/25a 


0,75/25a 
0,5/25a 


0,25/25a 
0,25/50a 


0,25/50a 
10/75c 
0,25/25a 
0,1/25a 
20/100c 
0,1/25a 
0,1/25a 
0,25/25a 
0,25/45a 


0,6/25a 
1,8/25a 
10/25c 
100/25c 
0,4/25a 


0,25/25a 
1,1/45a 


0,25/25a 


Tension nominale en volts 
(progression suivant numéro de type) 
Observations 
a — — 


€ V, en V, 6,8...82 V, série E 12 + 10 %. - Silec. 

(9 V, en dizaines de V, 100.180 V,s. E 12 + 10%. 

@ V, en V, 10...82 V, série E 12 + 10 %. - Silec. 

C9 Va X 10 V, 100...180 V, 5. E 12 + 10 %. - Silec. 

C9 VAen V, 5,6..12 V, série E 24 + 5 %. - Silec. 

0,6 V à 1 mA, < 1 V à 100 mA. - Boîtier verre. 

(9) V, en V, 6,8...180 V, série E 12 + 10 %. - Silec. 

8,6. - TK < 0,5 et * < 0,1 mV/°C. 

10, - Tk < 1,5 mV/°C. 

0,7 - 1,4 - 2,1 - 2,7 à 10 mA..- Boîtier verre. - Silec. 

@ Vaen V, 9,1...33 V,s.E 24, - Boîtier verre. - Silec. 

@) V, en V, 5,6...180 V, série E 12. - Boîtier verre. 
- Types B : Vrom X 10 V. - Silec. 

€ Ven V, 3,9...30 V,s.E 24 + 10 ou + 5 %.-I.R. 

G@) Va en V, 2,4...200 V, série E 24 + 20 %. - 
Types À : + 10 %, B : + 5 %. - Motorola. 

1,8...6,2, sérle E 24 + 5 %. - Motorola. 

4,7 - 5,1 - 5,6 - 6,2 - 6,8 - 7,5 - 8,2 - 9,1. - + 5 %. 
- RTC. 

4,3 = 5,1 - 6,2 - 7,5 - 9,2 - 12, - + 20 %. 

@) Ven V, 6,8...180 V, série E 12 + 10 %. - Silec. 

6,2. - TK < +1 —0,5 mv/°C. 

@) V, en V, 3,3...27 V, série E 24 + 5 %. 

C9 V, en V, 6,8...180 V, série E 12 + 10 %. - Silec. 

5,6 - 6,5 - 10,6. - + 10 %. - Fairchild. - B. TO 18. 

6,5 - 10,6. - + 10 %. - Fairchild, - B. TO 5. 

@) Vren V, 3,3...33 V, série E 24 + 5 %. - LTT. 

C9 Vien V, t, 3, 4... 22 V, + 10 %. - [j 350 mW. 
- Intermetall. : 


@ V, en V, 8.33 V, + 6 %. - Lucas. 
Œ@) Va en V, 8.33 V, + 6 %. - Lucas. 
(1) Va en V, 8.99 V, + 6 %. - Lucas. 


(9) V, en V, 8.99 V, + 6 %. - Lucas. 

24. - Txk — 0,01 et 0,005 %/°C. - Silec. 

(D) Sie types ZC « Lucas », sauf tolérance 
10 %. 


CV, en V, 6,8...56 V, série E 12 + 12 %,- LTT,. 

9) Vien V, 3,9...200 V, s. E 24 + 5 %%. - Intermetall. 

1,5 V, 33 mA à 45 °C. - Boîtier moulé. - Intermetall. 

2 V, 22 mA à 45 °C. - Boîtier moulé. - Intermetall. 

@) VA en V, 6,9 - 9,4 - 12,7 - 17,2 - 23,2 - 31 V, 
+ 15 %. - Boîtier verre. - Fairchild. 


hi à 


02 BZ ( 
02Z (*) 


1 702...07 


708...44 
746...59 
761...69 


821, 2°, 
824, 5°, 


957.992 
1313...27 


1351.75 
1602...09 
1735...42 


1765...76 
1816...36 


935, 6*, 7 


3* 
6* 


0,4/25a 


1/25a 
1/25a 


0,4/25a 


10/45a 


1,1/45a 


330/45a 
0,5/25a 
1,4/25a 
1,4/25a 
0,16/25a 
0,3/25a 
1,3/25a 
0,6/90a 


10/45a 


1,3/25a 
0,25/25a 


1/25a 
1/25a 


0,25/25a 
0,25/25a 
0,25/50a 


0,25/50a 
0,4/25a 
0,4/25a 


0,4/25a 
0,4/25a 
0,5/25a 
0,4/25a 
0,15/25a 


10/55c 
10/55c 
0,2 à 1,6 


1/25a 
10/50c 
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@ VAen V,2,7 à 33 V, + 5 %. - B. verre. - Inter- 
metal], 

GYV, en V, 6,8...82 V, série E 12 + 10 %. - Silec, 

(*) V, en dizaines de V, 100.180 V, série E 12 

+ 10 %. - Silec. 

@) Va en V, 1, 2,7...33 V, £ 10 %. - B 
- Intermetall. 

@) VA en V, 1,5...180 V, + 10 %, - [] Rad. 100 cm2. 
- Intermetall. 

@) V, en V, 3,9..180 V, série E 12 + 10 %. - 
Intermetall. 


oîtier verre. 


C9 Va en V, 2,7..33 V, + 5 %. - Planar. 


@ VA en V, 0,7, 2,7...33 V, s. E 24, Intermetall. 

@ V, en V, 100.180 V, série E 12, Intermetall. 

@) V, en V, 0,7, 3,9...100 V, série E 24. 

1,5, 2. - Intermctall. 

11-22-33 V + 10%.-TK < 0,01 %/°C. - Intermet. 

6 V,en V, 3:9...180 V,s.E 12 + 10 %. - Intermet. 

@ Ven V,2,7..33 V,s. E 24 + 5 %. - Initermetall. 

9 V, en V, 3,9...36 V, + 5 %.- [D] Radiat. 100 cm2. 
- Intermetall, 

@) V, en V, 3,9...200 V,s. E 24 + 5 %<. - Intermetall, 

@) Va en V, 3,3...33 V, série E 24 + 5 %: - Symé- 
triques. - L ; 

6) Ven V G.L et 14 V) + 5 %. - GE. 

CN SRE D 14 - 16 - 18 - 22) 
+ 20 

@ V, en v, 2,2...4,7 V, série E 12. - Toshiba. 

@) V, en V, 5,6...24 V, série E 24. - Toshiba. 

2,6 - ur 4,1-4,9- 5,8 - 7,1 (H 15 %). - Types À : 

+ 10 %. - Boîtier verre. 

5,6.. Li V, série E 24 + 10 %. - Boîtier verre. 

2,4...12 V, série E 24'+ 10 %. - Boîtier verre. 

4,8-5,6-7,1-9,1- 11,5 - 12,3 - 16-19-24 (+ 15 %). 
- Planar, - Boîtier verre, 

6,2. - TK — 0,01 et *0,005 %/°C. 

6,2. - TK — 0,005'et *0,002 %/°C. 

9, - TK — 0,01, *0,005, 9,002 RI°C. 

6,8...200 V, série E 24 + 20 %. 

8,8 - 10,5 - 12,8 = 15,8 - 19 - 23,5 - 28,5 - 35 - 41 
-49- u 71-88- 105-128 (+ 10 %). - Types A : 

+ 5 

10...100 V, série E 24 + 10 %. - Types A : + 5 %. 

6,8..27 V, série E 12 + 10 %. 

6,2.- 12,4 - 18,6 - 24,8 - 31 - 37 - 43 - 50. - TK = 
0,01 %/°C. - Types À : 0,005 %/°C. 

5,6...16, série E 24 + 10 VA 

13...91 V, série E 24 + 10 ou + 5 %. 
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1 hd ed ù = À ù =ù «ù «ù md = à = = Cr] 


— 
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_ 


— = di à à 


Type 


1957...68 
2804...46 


2970...3015 
3016...51 


3154, 5°, 60 
3305...50 


3470...2 
3496, 7, 8, 0 
3551...4 
3501...4 
3506...34 


3785...3820 


3821...30 
3993...4000 
4099,..106 
4107...35 
4158...93 


4370...72 


. 4460.96 


4549...56 
4557...64 


4565...9 
4570...4 
4575...9 
4580...4 
4728.64 


4890...5 
5221.81 


Po Nu 
T (°C) 


0,25/25a 
50/55c 


10/55c 
1/25a 


0,4/25a 
50/75c 


0,4/50a 
0,4/25a 
0,25/25a 
0,25/25a 
0,4/25a 


1,5/26a 


1/25a . 


10/55c 


0,4/25a 
0,25/25a 
1/25a 


0,4/25a 


1,5/30a 
50/75c 


50/75c : 
. 0,4/50a 


0,4/50a 
0,4/50a 
0,4/50a 

1/50a 


250/25a 
0,5/25a 


* 6,8...200 V. série E 24 + 20 %. - Types À : + 10%. 
types B : + 5 %. 
2,4-2,7-3.-.+ 10 %.- Types A : + 5 %. - Bruit 


Tension nominale en volts 
(progression suivant numéro de type) 
«Observations 


Boîtier verre. 
+ 10%. 


6,8...56 V, série E 12 + 12 %. - 
6,8...200 V, série E 24 + 20 %. - Types A : 
typés B : + 5 %. - Boîtier TO 3. 
6,8...200 V, série E 24 + 20 %. - Types À : + 10%, 
types B : + 5 %. 
6,8...200 V, série E 24 + 20 %.- 
types B : + 5 %. 
8,4. - TK — 0,01, “0,005 et [} 0,002 %/°C. 
6,8...200 V, série E 24 + 20 %. - Types A : + 10 %, 
types B : + 5 %. 
2,4 -2,7 - 3,- + 10 %. - Types À : + 5 %. 
6,2. - TK — 0,005 - 0,002 - 0,001 - 0,01 %/°C. 
6,35. - + 10,5 ou 2 %. - Tk = 0,001 ou 0,005 %/°C. 
3,3...47 V, série E 24 + 5 %. 
6,8...100 V, série E 24 + 20 %. - Types A : 
types B : + 5 %. 
6,8...200 V, série E 24 + 20 %. - Types A : + 10%, 
types B : + 5 %. 
3,3...7,5 V, série E 24 + 10 %. - Types A : + 5 %. 
3,9...7,5 V, série E 24 + 10 %. - Types À : + 5 %. 


6,8...12 V, s. E 24 + 5 %.- Bruit < 20 uV/4/Hz. 
13.100 V, série E 24 + 5 %. 


Types À : + 10%, 


+ 10%, 


20 uV/4/Hz. 
6,2...200 V, série E 24 + 5 %. - Boîtier verre. 
3,9...7,5 V, série E 24 + 20 %. - Types A : + 10 %, 
types B : + 5 %. 


3,9...7,5 V, série E 24 + 20 %. - Types A : + 10 %. 
types B : + 5 Da 

64 + 5 % à 0,5 mA. | rx — 0,01 - 0,005 - 0,002 

6,4 + 5 % à 1 mA. - 0,001 - 0,0005 %/°C, 

6,4 + 5 % à 2 mA entre 0.75 °C (—55.. 


6,4 + 5 % à 4 mA, +75 °C pour types A). 

3,3...100 V, s. E 24 + 10 %. - Types À : + 5 %. 
- Enrobé. | 

6,35. - + 5,2 ou 1 %. - TK — 0,001 ou 0,0005 %/°C. 

2,4...200, série E 24 + 10 %. - Types B : + 5 %. 


5333...88 


5518...33 
5534...46 


N 

N 

N 

N 5559...94 
N 5667...78 
N 5728.57 
S 220.61 


ed à LE] = 


262.303 
4006...4200 


S 

S 

S 5015...5150 
S 6006...6200 
Z (‘) 
ZT 

/4 M ()Z 


2]  — — — = — 


md 

C2 

N 
SUN an 
— 
om" 


2NNTE 


4 
4 
zZ A4 
6 F 
204.15 Z 4 
650.655 


5/25a 


0,4/25a 
0,4/25a 


1/25a 
0,25/25a 
0,4/25a 
1/25a 


10/25c 
1,5/25a 


10/100c 
10/100c 


1/25a 
1/25a 


250/25a 


3,5/25c 
4/25c 
4/25c 


10/25c 
1/25a 
1/25a 
1/25a 
0,2/25a 
4/25c 
4/25c 
25/25c 
1/25a 
1/25a 
1/25a 
1/25a 
4/25c 
150/25a 


| Voir 12.17 Z 4. - Sescosem. 


3,3...200, série E 24 + 20 %. - Types À : + 10 %. 
B:+5%. 


3,3...13, série E 24. - Avalanche. 

14-15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 26-28 - 
30 - 33. - Avalanche. 

DS AE M ypes À 24 10-628 

.…5,6 V, série E 24. LSAC+HIL DL1% 

4,7...75 V; série E 24. ® as Ge 


4,5 - 5,5 - 6,5: 7,5.- 8,5.- 9,5 - 11 - 12 - 13 - 14.- 
15-16 - 17 - 18 - 19-20-22 - 24.- 25-27 - 30.- 
33 - 36 - 39 - 43 - 45-47 - 50 - 52 - 56 - 62 - 68 - 
75 - 82-91 - 100 - 105 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150. 

Voir 1 S 220.61. 

6,8...200 V, suivant derniers chiffres code appellation, 
série E 24 + 10 %. - Types À : + 5 %. 

15...150 V, suivant derniers chiffres codec appellation, 
série E 24 + 10 %. - Types À : + 5 %. 

6,8...200 V, suivant derniers chiffres code appellation 
série E 24 + 10 %. - Types À : + 5 %. 

(9 Vren V, 7,5...30 V, s. E 24 + 10 %. - Toshiba. 

[D] Ÿ en V, 3,9...30 V, série E 24 + 10 ou + 20 %. 
-LR. 


G@) Va en V, 2,4...200 V, série E 24 + 20 %. - 
Types —10 : + 10 %, types —5 :.+ 5 %. - 
Motorola. | 


@) Vaen V, 3,9...30 V, série E 24. - (D) = %.-LR. 
+) Vsen V, 10.82 V, série E 12 + 10 %. - Silec. 
(*) V, en dizaines de V, 100.180 V,s. E 12 + 5%. 
- Silec. 
€) Vren V, 3,9...30 V, série E 24. - (D) = %.-IL.R. 
3,5...5,5 - 4,5...6,5 - 5,5...7,5. - Sescosem. 
6,5...9,5 - 8,4...11,6 - 10,3...13,7 - 12,2...16. 
3,3...12 V, série E 24 + 12 %. - Types À : + 6 %.: 
3,3...12 V, série E 24 + 6 %. - 
3,3...15 V, série E 24 + 12 %. - Types À : + 6 %. 


3,3...15 V, série E 24 + 12 %. - Types À : + 6 %. 
5.6 - 3,8...4,8 - 4,8...5,8. - Sescosem. 
5,8...6,8 - 6,8...7,8 - 7,8...8,8. - Sescosem. 


12...13,2 - 13,2...14,4 - 14,4...15,6. - Sescosem. 
16 - 18 - 20 - 22 - 24. - + 10 %. - Sescosem. 
Voir 104.115 Z 4. 

4,1 - 4,9 - 5,8 - 7,1 - 9 - 10. - + 0,5 V. - Boîtier 


métal. - T. I. 


DIODES SIGNAL ET DE COMMUTATION 


Techno-| V/lmax 40 
logie (V)/(mA) cor 
40/50 
40/50 
30/30 

30/100 
20/200 
30/15 
100/150 
50/150 
20/180 
10/40 
30/40 
50/40 
100/40 
150/40 
200/40 
10/60 
30/60 
50/60 
100/60 
150/60 
200/60 
60/90 
6/200 
100/190 
300/150 
50/1930 
60/100 
75/50 
200/50 
30/10 
1000/200 
50/100 


150/100 
350/300 
(*)/150 
300/300 
15/100 
50/115 
150/30 
400/250 
600/250 
1000/250 
20/10 
20/100 
20/50 
25/50 
20/150 
30/150 
50/150 
300/300 
100/— 
50/100 
35/100 
10/50 
20/50 
25/100 
300/1000 
400/1000 
450/1000 
50/2000 
100/2000 
150/200 |: 
200/200 
191 20/50 
199/(*) (*)400 
204 50/150 


<ce® 


PIrre 
nnni 
a 


GCV 40/10 
GCV 20/45 
GCV 65/50 
GCV 25/30 
GCV 30/24 
GCv 115/50 
GCV 115/50 
GCv 45/35 
GCV 25/30 
GCV 18/30 
GCV 10/20 
GCV 25/25 
GCV 110/150 
GCV 140/150 
Gcv 70/150 
GMV 30/500 
GMV 60/500 
GCV 40/20 
GCV 25/25 
GMV 20/200 
GOV 25/60 
GOV 90/60 
GOE 25/50 
GCV 55/75 
GCV 15/20 
GCV 25/75 
GCV 100/50 
GPV 30/500 
GCE 25/75 
GCE 70/75 
GOV 10/50 
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Techno-| Vusx/lmex |: Obser- BAW 46 SJV 75/120 C.R. 50/400 C.R. 
Type logie (V)/(mA) | vations BAW 47 SJV 100/115 CR. 100/75 C.R. 
| BAW 48 SJV 50/300 U.G. 50/75 C.R. 
BAW 49 SJV 100/350 C. : 50/75 C.R. 
215 SCV 60/200 U.G. BAW 50 SJV 200/350 C. 30/75 C.R. 
216 SCV 10/90 U.G. BAW 51 SJV 80/300 U.G. 40/75 U.G. 
217 SDV 30/75 U.G. BAW 52 SJV 200/300 U.G. 20/75 U.G. 
218 SDV 50/75 U.G. BAW 53 SJV 30/225 CR. 20/75 C.R. 
219 SCV 100/75 U,G. BAW 54 SJV 50/300 CR. 45/75 CR. 
220 SDV 100/100 | U.G. BAW 55 SJV 75/300 C.R. 45/75 CR. 
221 SPV 30/400 U.G. :BAW 56 SJE 30/50 CR. 50/75 C.R. 
222 SPV 50/225 U.G. BAW 58 SJE 100/80 C. 50/50 CR. 
224/(°) SJV (*)}/100 C. BAW 59 SJE 40/60 CR. 50/75 CR. 
SPV 20/100 (29) BAW 62 SPV 75/75 CR. 15/200 — 
SPV (30) BAW 75 SJV 35/150 C.R. 60/200 — 
SPV = BAW 76 SJV 75/150 CR. 120/200 —. 
SPV U.G. BAX 12 SAV 90/800 (17) 180/200 —"* 
SPV U.G. BAX 13 SDM 50/150 Ü.G. 300/125 U.G. 
SPV U.G. BAX 15 SJV 180/250 C. 15/100 C.R. 
S—E (30) BAX 16 SDM 150/300 U.G. 150/170 — 
S—E (30) BAX 17 SDM 200/200 U.G. 50/115 CR. 
SPV Mer. BAX 18 SJV 75/350 U.G. 75/450 | Mem. 
SPV U.G. BAX 20 SPV 35/115 U.G. 40/225 CR. 
SPV U.G. BAX 21 SPV 75/115 U.G. 60/225 CR. 
SPV U.G. BAX 22 SPV 125/115 U.G. - 80/225 CR. 
SPV U.G. BAX 25 SSVv 30/50 C.R. 50/200 — 
SPV U.G. BAX 26 SSV 30/100 C.R. 150/200 Æ 
SPV CR. BAX 27 SSV 30/500 CR. 200/200 _— 
SDM 2 P BAX 28 S—M 25/115 | C.R. (5) 25/115 CR. 
SCM (16) BAX 30 S—M 25/115 | C.R. (6) 50/200 C:R. 
SCE 2 P BAX 33 SPE 30/10 |2 x (11) 35/200 Int. 
BAV 54/(°) SJV C.R BAX 34 SPE 30/10 |2 x (12) 30/200 CR. 
BAV 55 SJV | BAX 35 SPE 30/10 |2 x (13) 50/200 C.R. 
BAV 13 SJV - BAX 36 SPE 75/50 |2 x (11) 50/115 CR. 
BAW 21 SJV BAX 37 SPE 75/50 |2 x (12) 125/375 — 
BAW 24 SPV .R. BAX 38 SPE 75/50 2 x (13) 125/200 U.G. 
BAW 25 -R. BAX 39 SPE 30/10 |4 x (11) 50/300 — 
BAW 26 R. BAX 40 SPE 30/10 |4 x (12) 30/200 CR. 
BAW 27 ; -R. BAX 41 SPE 30/10 |4 x (13) 15/50 CR. 
BAW 28 R. BAX 42 SPE 75/50 |4x (11) 60/250 U.G. 
BAW 32 BAX 43 SPE 75/50 |4 x (12) 120/250 U.G. 
BAW 32 BAX 44 SPE 75/50 |4 x (13) 350/250 U.G. 
BAW 32 BAX 45...51 SPM 60/500 (14) 500/250 U.G. 
BAW 32 BAX 52, 53 | SPM 60/500 4 P. 800/250 U.G. 
BAW 32 BAX 54, 55 | SPM 60/500 | 4 M. 1500/250 U.G. 
BAW 45 R. SPM 60/500 (15) 600/100 C. 
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Vmex/lmax | Obser- SFD 43 SPV 30/75 U.G. 1 N°126 À GCV 75/30 U.G. 
(V)/(mA) | vations SFD 80 SPV 15/75 U.G. 1 N 127 À GCV 125/30 U.G. 
——— SFD 83 SPV 25/75 | C. (20) 1 N 128 GCV 50/30 U.G. 
SFD 86 SPV 150/150 (28) 1 N 191 GCV 70/30 U.G. 
25/75 C.R. SFD 88 . SPV 200/150 (28) 1 N 192 GCV 50/30 U.G. 
35/115 C.R. SFD 89 SPV 180/150 | (28) 1 N 198 GCV 100/30 U.G. 
75/200 C.R. SFD 104 GCV 25/30 Vidéo 1 N 251 SDS 30/75 C5 
150/200 U.G. SFD 105 GCV 30/90. | C. (21) 1 N 270 GOV 100/90 U.G. 
35/150 C.R. SFD 106 GCV 25/30 Vidéo 1 N 277 - GOV 100/150 U.G. 
de U.G. SFD 108 GCV 115/50  |U.G. (22) 1 N 294 GCV 60/30 . 
00/225 (16) SFD 112 GCV 40/20 HF. 1 N 295 GCV - 40/35 — 
50/225 (16) SFD 118 A GOV __10/100 |C.R. (23) 1 N 456 SMS 30/135 U.G. 
25/150 C. SFD 121 GOV 10/100 | C. (24) 1. N 457 SMS 60/110 U.G. 
30/30 C SFD 122 GOV 25/150 | C. (25) 1 N 458 SMS 150/80 U.G. 
75/200 C.R SFD 129 B GOV 40/200 | C. (26) 1 N 459 SMS 200/60 U.G. 
50/200 C.R SFD 143 SMV 70/75 U.G. 1 N 461 SMS 30/90 U.G. 
30/50 C.R SFD 180 SPV 50/160 |U.G. (27) 1 N 462 SMS 70/75 U.G. 
j 0750 C.R SFD 181 SPV 150/80 U.G. 1 N 463 SMS 200750 U:G. 
350/200 —_ SFD 183 SPV 70/75 CR. 1 N 464 SMS 150/60 U.G. 
00/200 — SFS 185 SMV 50/200 C. 1 N 482 SMS 40/100 U.G. 
50/75 R. TID 31, 33 SPS 50/150 C.R. 1 N 483 SMS 80/100 U.G. 
159/50 . TID 32, 34 SPS 75/150 C.R. 1 N 484 SMS 150/100 U.G. 
00/115 .G. TID 35, 37 SPS 50/150 CR. 1 N 485 SMS 200/100 U.G. 
25/140 : TID 38 SPS 75/150 C.R. 1 N 541, 2 GCV 45/35 U,G. 
25/270 : TID 40 SDS 250/225 C. 1 N 625 SDS 20/20 C. 
25/110 C. TID 41 SDS 200/225 C. 1 N 626 SDS 35/20 C. 
22/50 éo TID 42, 43 SDS 150/225 C. 1 N 627 SDS 75/20 C. 
30/50 éo TID 44 SDS 100/225 C. 1 N 628 SDS 125/20 C. 
45/35 H.F. 1N34A GCV 60/30 U.G. 1 N 629 SDS 175/20 C. 
30/50 U.G. 1 N38A GCV 100/30 U.G. 1 N 636 GCV 45/30 U.G. 
90/50 U.G. 1 N 43 GCV 60/30 U.G. 1 N 643 SDS 175/40 C. 
60/35 C. 1 N 48 GCV 70/50 U.G. 1 N 659 SDS 50/100 C. 
20/8 Vidéo 1N 51 “GCV 40/30 U.G. 1 N 660 SDS 100/100 C. 
15/10 U.G. 1 N 52 GCV 70/50 U.G. 1 N 661 SDS 200/100 C. 
90/50 U.G. 1 N 54 A GCV 50/30 U.G. 1 N 662 SDS 80/40 C. 
19/150 U.G. 1. N 58 A GCV 100/30 U.G. 1 N 663 SDS 80/40 C. 
35/150 U.G. 1 N 60 GCV 25/30 — 1 N 914 SDS 75/75 | C. (10) 
75/150 U.G. 1 N 63 GCV 100/30 U.G. 1 N 915 SDS 50/75 C. 
135/150 U.G. 1 N 64 GCV 15/30 U.G. 1 N 916 SDS 75/75 C: 
230/150 U.G. 1N65 GCV 70/50 U.G. 1 N 917 SDS 30/50 C. 
320/150 U.G. 1 N 66 GCV 50/30 U,G. 1 N 929 SDV 20/250 U,G. 
110/75 U.G. 1 N 68 A GCV 100/30 U.G. 1 N 930 — 50/250 U.G 
a 55/75 MA. 1 N 69 GCV 60/30 U.G. 1 N 995 GOV 10/40 C.R 
50/160 U.G. 1N70A GCV 100/30 U.G. 1 N 3062..6 | SPS 50/75 — 
A 150/160 U.G. 1N 75 GCV 70/50 U.G. 1 N 3067 SPS - 20/50 _ 
RF 100, 1 SV 35/300 (29) 1N81 GCV 40/30 U.G. 1 N 3068 SPS 20/75 CR 
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Techno-| Vaux/Imax | Obser- 1 N 4533 SPS 40/20 CR. 18 P 2 SCV 10/40 C. 
logie (V)/(mA) | vations 1 N 4534 SPS 75/20 CR. 19P1 GOV 15/200 U.G. 
——— 1 N 4536 SPS 35/30 CR. 19 P 2 SCV 10/60 C. 
1 N 4606 SPS 85/250 C.R. 23 J 2 SCV 200/60 U.G. 
1N SPS 50/75 CR. 1 N 4607 SPS 85/400 CR. 24 J 2 SCV 150/60 U.G. 
1N SPS 175/100 C.R. 1 N 4608 SPS 85/450 CR. 25 J 2 . SCV 100/60 U.G. 
1N Se 150/225 CR. 1 N 4610 SPS 55/300 C.R. 25 P1 GCV 50/25 U.G. 
1nN SDV 40/50 C.R. 1 N 4726 SPS 20/60 CR. 26 J 2 SCV 50/60 U.G. 
TN SPV 125/225 (16): 1 N 4727 SPS 30/20 CR. 26 P 1 GCV 50/50 U.G. 
1N SMV 20/30 C.R. 1 N 4863 SPS 70/100 CR. 27 J 2 SCV 30/60 U.G. 
1N SPV 50/200 CR. 1 N 4854 SPS 125/100 — 27 P 1 GOV 35/100 U.G. 
1N SMV 75/20 CR. 1 N 4950 SMV 80/500 CR. 28 J 2 SCV 10/60 U.G. 
1N SMV 45/30 CR. 1 N 4951 SPE 20/25 2 P 28 P1 GOV 40/100 U.G. 
TN SPV 50/200 CR. 1.N 4952 SPE 50/25 2 P 29 P1 GOV 40/100 U,G. 
TN SPS 40/150 CR. 1 N 5219 SPV 30/50 C.R. 30 P 1 GOV 35/150 U.G. 
1.N SPS 75/150 — 1 N 5220 SPV 30/50 C.R. 30 P 4 SMV 50/75 C.R. 
1N SPV 25/115 CR. 1 N 5282 SMV 80/500 C. 31 P 1 GOV 100/150 U.G. 
1N SMV 70/200 CR. 1 N 5317 SMV 80/100 CR. 31 P 4 SMV 100/75 C.R. 
1N SDV 50/100 U.G. 1.N 5318 SMV 75/200 C.R. 33 P 1 GCV 30/30 U.G. 
1N SPS 90/75 CR. 1 N 5319. SMV 40/100 CR. 34 P 4 SPS 20/115 C.R. 
1nN SPS 90/75 C.R. 1 N 5412 SPS 30/100 CR. 35 P 1 GOV 75/200 U.G. 
1N SPS 50/150 CR. 1 N 5413 SPS 55/100 CR. 35 P 4 SPS 45/115 C.R. 
1N SPS 75/200 CR. 1 N 5414 sPs 75/100 CR. 36 P 4 SPS 90/115 C.R. 
1N SPS 40/150 a 1 N 5428 SCV 200/100 H.C. 37 P 4 SPS 45/115 CR. 
1N SPS 75/150 — 1 N 5429 SCV 200/200 H.C. 85 P 1 GOV 100/150 |  U.G. 
1N SPS 35/115 C.R. 1 N 5430 SCV 75/200 H.C. 134 P 4 SPV 20/115 CR. 
1N SMV 20/50 CR. 1 N 5431 SCV 80/500 H.C. 135 P 4 SPV 45/115 | CR. 
1N SPS 75/10 -C.R. 1 N 5432 SCV 20/50 HC.. 136 P 4 SPV 90/115 CR. 
1N SPS 80/250 C.R. 1 N 5711 SPV 55/35 U.G. 137 P 4 SPV 45/115 CR... 
1N SPS 80/250 CR. 1 N 5712 SPV 16/20 U.G. 
1N SPS 120/250 CR. 1 N 5713 SPV 12/20 U.G., 
1nN SMV 75/200 CR. 1 N 5719 SPV 150/100 C. 
1N SMV 150/200 C. 1 N 5720 SPV 30/50 U.G. 
TN SMV 20/60 CR. 1 N 5721 SPV 15/50 U.G, 
1N SPS 70/100 C.R. 1 N 5726 SPV 60/500 C. 
1N SPS 75/10 C.R. 1 N 5727 © SPV 50/500 Ç. 
1N SPs 30/150 CR. 12P2 SCV 200/60 C. 
1N SPS 90/150 C.R. 13P1 GOV 20/150 U.G. 
1N SPS 80/150 C.R. 13 P 2. SCV 200/40 C, 
1N SPS 90/75 C.R. 14 P 1 GOV 60/150 U.G. 
1nN SPS 40/200 C.R. 14 P 2 SCV 150/40 C. 
1N SPS 40/300 C.R. 15 P 1 GOV 100/150 U.G. 
1 SPS 40/600 C. 15 P 2 SCV 100/40 C. 
1N SPS 75/75 C.R. 16P1 GOV 150/150 U.G. 
1N SPS 75/10 C.R. 16 P2 SCV 50/40 C. 
1N SPS 75/10 CR. 17 P 2 SCV 30/40 C. 
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